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: AFFIDAVET OF AGCURACY
TRANSPERFECT
I, Carrie Fuss, hereby certify that the following is, to thée best of my knowledge and baliet,
a true and acourate transtation of the accompanying document Siemens 1FX

Carre Fuss
TransPerdect Transiations, Ine,
B3 Thirleenth Stroet, NW
Suites 270 South

Washinglon, [3C 20005

Sworn o belore me this
15" day of March 2010

ALLISON SNITIER
MNOTARY PG
Dstriet of Columibia
My Comirdesion Expires

Jaruary 1 2085

Starmp, Notary Public

Wagshington, DG
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Contribution Agreement
hetween
Stemens Akticnpesellschaft {Corporation],
Bethin and Munich,
- hereinafter referred o as “Sicmens™-

and

Infincon Technologics AG [Corporation| £Gr, Munich
- hereinafter relerred to s infineon™-

Today, on the thirty-first of March
ninefeen nipety-nine

-~ Murch 31, 1904-
the following partics appeared before me

Pr. Manfred Asam,
notary. tocated in Munich, at the office in 80333 Munich. Residenzstrasse 25-26 H.

Iya) Mo Niels Hartwig,
Attorney at faw 1 Tutzing
with business address in 80333 Munich,
Finkenstrasse .

by Mr. Michuacl von Bickstedt,
Attorney at luw in Phanepg,
with business wddress in 81379 Munich,
Hofmanstrasse 51,
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1. the notary, have verified hoth of their identities,
according (o their statements, they are hereby not acting on their own hehalf, but on behalf of

Siemens Corporation
with offtces in Berlin und Munich,

(mailing address: RO312 Munich,
Aten, Mo, Hartwig)

and namely, under o power of attorney dated December 3. 1998 and under a sub-power of
attorney dated March 23, 19949, both of which were drawn up today and are enclosed with this
istrument as certified copies;

I, the notary, hereby certily that, after 1t had been verified by the Commercind Register of the
Munich District Court HRB 6684 on March 23, 1999, that Mr. Hartwig and My, von Eickstedt
are authorized wo represent the respective companies;

D ay  Dr Wrich Schumacher,
sradeate Engineer in Starnberg,

) Mr Peter Fischl,
Industrial Muanager in Muarau.

hoth of whom have thetr business address in 81541 Munich,

St Martin Strasse 53,

I, the notary, have verified their identities, according (o their statements, they are hereby not
acting on their own behall, but as officers ol and on behalf of

Infincon Technologies AG
focated in Munich
(matling address: 81541 Munich, 51 Martin Str, 53),

which was incorporated with document o, A, /1999 of the notary v, Mandred Asam; the
certified copies of the authorization of these gentiemen as the representative officers of the
founded corporations constituent board of directors” meeting of March 3(L 19949 have been
enclosed with this mstroment,

Upon request of the parties before me, 1eertify that the following statements have been made m
their simaltancous presence and before me

PATENT
REEL: 024114 FRAME: 0323



03/19/2010 16:12 FAX 703 TEO T77T MORRIZON FOERSTER @ 237/253

Contribution Agreemuent

Fecialy

With document no. AL_/1999 of the notary Dr. Manfred Asam in Munich, Siemens
Akticngesellschati (Siemens Corporation) with oftices in Berlin and Munich (heremafter referred
1o ux “Stemens™) and Siemens Nederland NV, with offices in Den Haag (hereinafter referred to
as “Siemens Nederland”y incorporated Infincon: Technologies AG with offices in Mumch
(hereinalter referred to as “Infincon™ on March 30, 1994,

‘I'hereby, Siemens, as founder, acquired $0.912,544 no par value shares of Infincon, without
having incurred any obligation Lo make an advance payment, in exchange for the in kind capital
contribution, by trnsferring its semiconductor business unit,

Section 1
Subject Matter ol the Contribution

I, With econormic effect as of 12:00 a.m. on 0401799 (hereinafter referred (o as the "Elfective
Pate™). by way of sineular succession and by way of an in kind capital contribution, Sicmuns
shati transfer ta Infineon all of its scmiconductor business unit with the capital that s derived
solely from this business unit, as 1 shall be desesibed in more detail in this Agreement,
(hereinafter referred o as “Independent Busivess Pivision™),

Section 4
Transfer of Intangible Asscts

. With cconomic effect as of the Bifvctive Pate, Siemens, insofar as suthorized, shall transfor
to Infineon the registered patents, wility patents, design patents, topography rights as well as
Hs registered trademarks and copyrights (hereinafter referred o as “Property Rights™) s they
exist ay of March 26, 1999 and which are sct forth in Appendix DL Infincon aceepts the
transter of such rights, Siemens shail submit at] declarations, statements and signatures
necessary Tor the ansfer of the Property Rights to the competent authorties and courts.
Insofar as the consent of third parties is required in order o effectuite a valid transfer of such
rights, Siemens shall obtain such rights, Il such consent 1s not given, Stemens shall endeavor
to ensure that Infincon will be piven exploitation rights in the respective Propesty Right, and
namely, (o the extent provided in paragraph 5. AL other cluims against Siemens are hereby
excluded. I there is a modification of such Property Rights by the Effective Date, such
modifications shall be set forth in o supplementary instrument as Appendix D1,

]

fnsofur as authorized, Siemens shall transter o Infincon ax of the Bffective Date the know-
how of the tanslerred Independent Business Division, including ali rights with respect to
inventions, Uade seerets, methodology, seeret Tormutas and other intmgible assets which are
not subject o special protection, as well as business seerets | administrative procedures und
distribution processes (hereinafter referred 1o as “Know-how”) Siemens hereby assigns and
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transfers to Infineon all the tangible representations of such Know-how, which are located at
the offices and operating sites of the Independent Business Division, Infineon accepts the
transfer of such transfer.

3, Insofar as awthorized. Stemens shall transfer to Infincon as of the Tiffective Date, afl of
Siermens’ rights which exist as of the Etfective Date in comnection with the software that s
exclusively belongs to the Independent Business Division, specifically, all objeet code and
source code and all data associsted with the soltware, in particular, the associated
documentation, Insatar as authorized, Siemens shall assign and transfer the tangible
representations of the object and source codes of the abovementioned softwire as well as all
associated documentiation which are in the possession ol the Independent Business Division
on the Effective Tate. Infincon accepts tos assignment and transfer,

4. All third parties shall rematn unaffected by the wransier ol rights effectuated pursuant 1o
paragraphs 1 through 3.

5. In addition to the Properly Rights teansferred pursuuant (o parageaph 1 and Appendix D,
Siemens shall transfer to Infineon the Property Rights, including the right o exploit gither for
its own use or the right to license them 1w third panices, including prohibitive rights, which
shall he set forth is detail in g yet w be prepured Appendix D2, which shall be attached to a
supplementary instrument o this Contribution Agreemaent.

Turthermore, a yet 1o be prepared Appendix D3, which shall be attached to a supplementary
instrument to tis Contribution Agreement, shall set forth the following terms witlt respect to
the Property Rights transfereed pursuant to paragraph |, Appendix 1

Infincon shall be free to utifize these Property Rights within the scope of the activities
performed by the transferred Independent Business Division, Inasmuch as Infineon utilizes
the Property Rights set forth in Appendix 123 outside of the scope of the activities perlormed
by the Independent Business Division or # it enforees its probibitive rights against tiard
parties or licenses such Property Rights to third parties and i such ntilization ol the
aforementioned Property Rights affects the business activities of either Siemens or those of
any of its domestic or international affiliates within the meaning of Sections 15 et seq, of the
ARG (Aktiengesetz |German Srock Compantes Act}), thesr Infineon shall be required w
obiain the prior writien consent of Stemens. This consent shall not be unreasonubly withheld,

6, Siemens and its domestic and intermational aflihates within the meaning of Scettons 15 ¢t
seq. of the ARG shall reain the non-exclusive, rrevoeable righlh‘ 1o use, withoul restriction
4% to contents, time and space, the Property Rights which have been transferred pursuant to
paragraph 1. Appendix IY2 for s business needs.

Siemens and its domestic and internationgt affitiates within the meaning of Scetions 15 ¢l
seq. of the AKG, shadl retain non-exclusive exploitation rights, without restrietion as 1o
contents, time and spuce, with respeet to the Property Rights transferred pursunnt o

PATENT
REEL: 024114 FRAME: 0325



03/19/2010 16:12 FAX 703 TEO T77T MORRIZON FOERSTER #239/253

paragraph T and Appendix 123 as welt as with respect to the soltware transferred pursaant o
Section 3. with the right 1o use such Praperty Rights at its discreton and the right o license
such Property Rights to third partics and the right to enforee the prohibitive rights,

Furthermore, Siemens and its domestic and international affitiates within the meaning of
Scetions 15 et seq. of the AKtG shall have the right to use the tansferred Know-how for the
purpose of meeting its potential legal obligations, which may be asserted against Sicmens in
connection with the transferred Independem Business Division, at its discretion.

7. Insofar as not financially obligated to any third parties, as of the Lffective Dute Siemcens shail
transfer to Infincon and its affilistes within the meaning of Sections 15 et seq. AktG, in
addition to the Property Rights transferred pursuant w paragraph b, the Know-how
transferred pursuant 1o pavagraph 2 and the software transferred pursaant to paragraph 3 by
Siemens and 1ts affibiates within the meaning of Sections 15 et seq. of the ARG, all such
Property Rights, Know-how and seftware i object and source codes, which have been
licensed to Siemens and which have been utitized by the transferred Independent Basiness
Division prior to the Effective Date or if the necessary steps have been teken by the
transferred Independent Business THvision to exercise the non-exclusive, irrevocable right (o
use, without restriction as (o contents, time and space, such Property Rights, Know-how or
software, in order to carry out the business activities of the Independent Business Division.

8. The rights granted purseant o Section 4, paragraphs 5, 6 und 7 are gratuitous. The ficensing
details shall be poverned by a separate cross licensing agreement which shall be entered into
by the Comracting Partes,

Section 2
Warranties

Sicmens warrants that;

b the iterns ransterred to Infineon and listed m the Effective Bakmee Sheet on the Effective
Date are correet and, with the exception of proprictary rights which is customary in the
business, and are the sole and unencumbered properly of Slemens:

all assets of the vansferred Independent Business Division, includmg the obligations and
rigks as of the Effective Pay. have been aceounted for i the Llfecove Balance Sheet and
have heen vidued in aecordance with the generally accepted dccounting principles. In
particutar, thut the obligations with respeet to the personnel and insolar as for example,
vicztion gme, retirement benelits, disability benefis and other Habilities or obligations,
insofur as these have been incwred prior o the Effeetive Date, they have been included in the
Latnhities.

?-&-

3, Al warranty claims with respeet to the real properties to be transferred pursuant to Section 3
of this Agreement are excinsively governed by the provisions of Section 3.
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4.

Al warranty claims with respect to the shares to be transferred pursuant o Section 7 of this
Agreement are exclusively governed hy the provisions of Seetion 7,

Any other warranties or Habilities of Sicmens, unless they had been expressly undertaken in
this Agreement, with respeet to the items and rights transferred pursuant to this Agreement
are expressly excluded, by mutual agreement of the Contracting Purtics,

Section 13
Miscellancous

A the appendices enclosed with this instrument constitute an integral part of this
Contrihution Agreement: however, Appendices A, B, O and C2 e yet 1o be exeeuted.
fillegible redacted handwritten text],

The Contracting Parties have decided not 1o read Appendices A ind 12 through G, asserting
that they are thoroughly familiar with the contents of these documents. These documents
have been once again preserted to the Contracting Parties and each page has been signed by
them,
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LN, or. A

Finbringungaversray
ewlschen degp
. ﬁigmanm Aktiengesellschafe,
Paxrlin und MUnchen,
~ nachftehend "Siemens” genannt -

und dey

infinecon Technologics AG L.6r., Minchen,
- nachistehend "Infineen” genamnt -

Heute, den elnunddrelifiguten Mirs
naunzahnhundertneunundneunz o

w 31, M#rz 1999 -
erschienen wor mir,

L. Manfred A g o m,

MNotar mit dem Amtssitz in Minchen, an der Goschifts.
stelle in B0O333 Minchen, Regidenzstrabe 23-26 11:

1) ) Herr NMiels Har twig.,
Rechteranwalt in Tutzing
gesohiiferansiszsig in BO333 MUnchen,
Finkgngtrafie 10,

) Horr Micrhaal v & n Fickeostaoadt,
Rechisanwalt in Planegy,
ganchifteansiigslg in B1379 Munchan,
Hefmannmtrabe 51,
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peide mip, Notar, peradnlich bekannty,

nach lhrer Brklivrung hier hande t nd
- nicht im eigenen Namen, sondern fir did¢

Sigmans Aktiengecellschafs
mit dew Sitz in Serlin und Minchan,

{Zuzchriftan: BO31Z MUnohen,
z.Hd. Hr. Hartwig)

und rwar xuglelich asufgrund vellmocht vom 3. Dozem-
ber 1998 und Untervollmacht wom 23, Mirz 1999,
die jewells heuve in Urschrift vorgelegt wurden
und dieser Urkunde in beglaublgrer Abschrift
beigefigt aind;

hiorzu Desehainige foh, Notar, nochden daz Hane
delsragister des Amtagerichtre Milnchen KRB 6684 om
23, Mirz 1999 eingesechoen worden war, daf die
Horron Hartwig und von Eigkstedt als Prokurlsten
zur gemainrchaftlichen Vertrotung der vordgangnn-
ten Gasellschaft berechtigt wind:

2} a2} Herr Dr. Uleich Scohumoecher |
Dipion-Ingenfeuwr in Starnbexry,

B} Hezz Poter Fidxchll,
Industriekaufmann in Murnau,

befde geschiftsansdssig in 815841 MUnchen,
St.-Martin-Strate 53,
nir, MNoter, perstnlich bekannt,

PATENT
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-

nach threr Erkldrung hisr b an dwe ko g
nicht im ¢igencn Namern, fondern als Vorstandsmit-
glieder fUr die miy Urskunda Nr. A& .../ /1999 dey
Notars Dr. Manfred Asam in Mitchen geprindete

Infinecon Technologles AU
mit dem Site in Minchen
{Zuschriften: BlE41 MUnchen, St.-Martin-Str. 53):

naglaubigte Abseherift dar dia Bastallung dleser
Hoesron o gemeinschaftlich vertratungsberechtlio-
ten Vorstandsmitgliedern der in Grindung befindli-
chen Aktiongonelloghaf® puswailnenden Protokolls
Uboy die kenstitulerende Aufsichturataitzung vom
30, Mirz 1999 ist dieser Urkunde belgefigt.

Auf Ansuchen der Erschisnenen beurkunde ichk ihren
bel glatchzelitiger Anwasenhelt vor mir abgegebenen
HEriklarungen antsprechend folgohden

Eidnbringungsweytr g

Pr&iambel

Mit Ushundes des Notarse Dx. Monfyrod Asam in Mlnchen
Nr. A ..../1999 haben die Silemens AkUiengosellschatt
mit dem Sitr in Berlin und Minchon (nachstehend
"$iemens" gunarnt) und die Simmens Nederiand 8.V,
it dem Sitz in Den Haay {(1m folgenden als "Siemens
Nederland” bereichnet) am 30. Mirr 1999 gig Infinmon
Teohnolagiens AG mit dem Sitz in Minchen (nachitahend
alz "Infineon” bezelchnet) srichtet.
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Slemans hat dabol ale Grindorin 80.912.54¢ nenabe-

tragglose Stduckektien an der Infineon chne Ubsrashme

einer Aufgeldverpflichtung gegen Sacheinlage durch

Einbringung ibror Mctdvit8ten Lm Dereich Hplblaiter
- Ubarnommern.

gL

Gegenstand der Einbringung

1. Siemens bringt mit wirtschaftlicher Wirkung sum
01.04.1998, 00:00 Uhr, [(noshotohand "Srichtag™
genonnt), ibre gesamten Aktivititen im Doroich
Halblelter mit dem gugschlieBlich diasen Aktivitd-
ten dienenden Vormdgen, wie in diemem Vertrag
nidher baschriebon (nachfolgond inogessmt "Toilba-
trieb"gensnnt), zur Ledstung fhrer Sscheinlage im
Wege der Einzeltechtsnschfolge in das Verméigen
der Infingon ein,

Z. Die Einbringung des Teilbetriebs srfolgt zu den
nach handelsrechtlichen Grundsidtzen ermittelten
Buchwerten nach MaBgaba der fidr den eingebrachten
Tellbetrieb auf den Stichtag unter Beibeh:altung
der bisherigen und bei der Erztellung der nach-
ganaanten vorlaufigen Einbringungsbilanz angewen.
deten Bilanzierungsgrundsitee avfrustellenden und
von alnen Wirtschaftoprifer zu boostiligeodan
endgtltigen Einbringungehilans (nachfolgend
“Stichtagsbilanz™). Da disee Bilanr derzeit noth
nicht vorliegt, erfolgt die Einbringung zunichat
suf Grundlage oinnr auf San 2B.02.1090 aufygeatell-
ten vorliufigen Einbringungsbilanz, die diasor
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~ 18 -

auf der Basis der derzeitigen Putzungsiondi-
tionom abzuschilefen.

g 4 .
Einhringuog Immaterieller wirtechaftsgliter

1. sowelt hiersu berechtigt, tbertrégt Siemens die
in der beigafiigten Anlage BaulgefGhrten, am
26. Mirz 1999 bestehenden bzw. angemeldeten Paten-
te, Gebrauchomuster, Geschmacksmuster, Tepenpra -
phieschutzrechte, die in dor boigefiigten Bolege F
aufgefUbrten, am 26. Mirz 1999 bastehenden baw.
angemeldeten Marken sowle ibre Copyrights (nach-
folgeng insgasamt “Schutzrechte genanmt) mlt wict-
orhaftlicher Wirkung zum $tichtag auf die Infi-
neon. Die Infineon nimmt die Ubertragunyg sn.
Siomens wird die fur die Ubsrtragung der Schutz-
roohbg eeforderl fohon Brklgrungen, Erliduotacungan
und Untergchriften gegentber den zustindigen
Behdrden und Gerichten abgeben. Sofern flir die
Ubortragung der Schutsrechte die ZTuetimmuog Drit-
tor orforderiich ist, wird Siemens diese ZJustim-
miny einbolen. Wean diese Zustimmung nicht gr-
tellt wigd, wird Stemens sich darum bonithen, dsd
die Tnfineon on dem betreffenden Schutzrecht ein
Verwertungsrecht erhils, und zwar in dem Umfang,
wie e sich aus Abs. 5 ergibt. Andere oder welter-
gehende Anspriche gegen Slemens sind hiermit
ausgeschlossen, Verdnderungen hingichtlich dleger
Sehutzrechte bis zum Stichiag werden in einer
noch zu erstellenden und der NMachtrageurkunde su
diegem Einbringunosvertag als Anlage D 1 befizul-
genden Verfnderungsliste sutgeftthri.

GESAMT 5. 04
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9. sewalt hierzu berechtigt, Ubertrigt Siemens der
tnfincon mit Wirkung zum Jtichtmg dan in dem ein-
gebrachten Teilbetrieb veorhandena Know-how edn-
senlinBlich aller Rechte an Erfindungen, Botrlebs-
geheimnissen, Vertfphren, rormeln und andoren
{mmateriellen Gegengtinden, die kelnem Sondex-
rechtssohuty fUr geistiges Elgentum unterlieged,
gewia GCoschiftsgeheimnigse, VRTWALTURgS- und
vartriabiverfahren {nachstehend "Know-how" ge-
naant). Hierzu Gbergibt und Ubereignet Slemens
der Infineon sintliche in den Geschiftarduwen und
in don Rotrlaobeptitten dos Tellbetriebs vorhande-
nen varksrperungen dieges Know-how.
pie tnfincon ninmt diese Ubertrzgung und Ubereige

OO BT

Sowpit hiarsy berechtigt, Ubertrigt Slemens der
Infitieon mit Wirkung zum Stichtog alle Sliemens

zum Stichtag zustehenden Rechte an der dem elnge-
brachien Teilbetrieb susschiiebBlich zuruvordnenden
SofTware iﬂ‘ﬂhjﬂktmﬂde und in Qualloode sowle an
dllen zur tdbertragenan Software gehdrigen Untexls-
gen, insbesondere sn der dazugehbrigen Dokumantg-
tion. Dazw Gpergiht uwml Ubsrelgner piomsns A -
meNe it hierse bersehtigt ~ die gachlichen Vexkog-
porungen des Objekt- und Quellcodes dex oben
genannton Softwers sowie gdmtliche zu dieser SOIU-
ware gehdrendan Unterlagen, insbesondare die dazu-
gehdrige Dokumentation, die sich zum Stishiag im
Besitz des Teilbetriebs befinden. Die Infineon
nimmt diame Opertragung und Charoignung an.

Iar
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REEL: 024114 FRAME: 0333



03/19/2010 16:13 FAX 703 TEO 7777 MORRIZON FOERSTER @ z2a7/253

d. hlle Drittea vor den Qertrogungen gambd Abs, 1
bic 3 elsgerdunten Reoshye hlodbon von dey jewedldi-

gen Ubertragung unberhtt.

. 5. Von den gomild Aba. 1 Ubopitagensn Sohutzrmobiten
laut Anlage D worden diejenigen Schutzrechta
ruzdtzelich Iin alney noch 2o eregtellenden und der
Nachtragsurkunde ru diczen Einbringungesvartrag
boizuftgenden Anlage D I aufgofihrt, bed doren
verwertung, einschliiesfSlich elgensr Benutzung,
Lirenzrarteilung an Doitte und Durchaebiven: von
Verbiatungseechton, Infineon frel ist.

Welterhln worden in oinor obenfalla noch zu sre
atel lenden und der Wachtragourkunds zu diesen
Einbringungsres Tiay bolawfigendan Anloge D 3
diefonigen gerdd Abs, I Uberorogonen Sohutsrechta
der Anloge 0 aufygefthrt, §f0r welahe Télgenden
TR

Infineon dnt ip dar Benputiung dlesor Sehotzrashie

awi dem von Obartragensn Teilbetriel: auogoibien
TatLgkeltagebiet frei. Sowelt Infinoen dic Schutz-
mechto der Anloge I 3 aoflornald ded vem Ubererage-

nen Teilbetrleb auggeldbben Tﬁtighﬂitﬂgﬂbiﬁﬁibﬂnutw /
zen oder gegentber Dritton als Vecbistuengwrecht
@INSET¥EN OGeY Iizenglenen will, bodor?f sie higr.

ru, soweit dadurch THtigholitngebiets yon Siamans

wdey von In- und ausliadisclees, mit Slemans ver-
bundenen Gesellschaften im Sinne der §§ 15 £F, /
ARG mit berUhrt verden, dor vorhorlgan Fuatdmmng

woan FLeMEnt. Diean Zostiewung darf jedoch nicht
unblillg verveigert werden.
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5., Siomens und ihre ip- und susléndischan verbunde-

nagn Gozwllschaften im Binne der 54§ 1% £, AktC ha-
nailten sn den gomad Abg. 1 Ubsrtragoanan Schutz-
rochten dar Anlage D 2 jowelle unwiderruflichs,
nieht susrchitefliche, inbkaltlich, zattlich und
srtlich unbegrenzte Benutzungsrechte fUr dis

CErforderniesn fhrams daschiftes.

An dsn gem#B Abs. 1 Ubsrtragenan Schutzrechisn

der Brlege B 3 und der gemi0 Abz, 3 Ubsrtrageonan
Softwire banalten Siemsns und ihre in- und auslén-
dlschen verbundonen Gesallechaftan im Sinne der

5% 15 ££. Akt jeweils unwidsrrufliche, nicht
aumwﬁhiiﬂﬂlicha, zalelich und &rtiich unbegranzte
Varwertungorachee mit dem Recht fur eigenen belle-
bigen Benutzung, der Lideorertailung an Dritte
unﬂ;dmm Prrohgetrung von Verblatungereohton.

giamons und ihrs in- und ausldndiseben verbunde
nen Getellpehaften sind im Sinne der §4 15 £€.
Moty weilterhin hmirschtigt, des Ubartragens
Know-how eur Brfllilung aventualler rachilicher
Vorpflichtungen, dis noch im Zusammennsng nit dem
tbartragmnan Tellbotrieh gegenlber Siamons gel-
tand gewpcht werden, beliebig zu putzen.

Sowsit ohna Zahlung an Drivee borechtigt, gewdhrt
Siomong der Infineon und ihren verbundensn Gasell-
gohsftan im Binng der $§ 15 I Akt0 an pum Stich-

teg nehen den gamdf Abs. 1 Ubertragenen S¢hutz-
roohten, dam gomd Abu. 2 (bsrorapoenen Know-how

und der gemdl abe. 2 Ohertragonon joftwsre bel

Siemeng und ithren verpundenen Sesellschaiten lo

Sinna der §§ 15 £f AktG ebenfalls bestehenden und

an Siekmong Liﬂanﬁimrtmn sehutzrachtsn, Xnow-how /
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T V.

und Softwars {n Objekt- und in Qualloode, die vom
tihartraganan Yellbetrien vor don Gtichtay boputzt
wurden, oder Flr deregn Banutiung vom Shertragoanérn
Tailbetrish beraits erforderliche Maldnahmon ga-
croffen wurdasn, oln enwiderruflichas, nicht sug-
sehiiaBliches, zaitlich und Sytlich unbegrenztea
Romutzungsrechs sof dom vom einpéabrachten Teillba-
trieb susgelbten Titigkeitagaebiat,

Dla in ﬁ £ Abg, %, und 7 gewlhrien Rechte sind
wostenlogs, Die Einzalhaltven der Lizeazaincduomuny
woerden die Vertrapspartaien in ednem gesondert ww
vareinbarondan Lisenzavotsuechvartrag roageln.

55
Eipbringung von VYerbindlichkelten und Riwviken

Die Infinson Obornisme mit wivtechaftlicher Wirkung
zum Btichtey slie in dur Stichtagsbllenz susgewlass-
nén varbindlichkeitan und alle mit dem Tellbatrisb
verbundanan Risikern, aelbet wonn die Ursacha flr
digne Rigiken vor dam Stichtag gesatit wartde, Hla-
mens tdhertrigt zum Stichtag gdmtlichae fur den Tellbe-
 trieb gebildsten und in der Stichtagsbilenz susgewie-
monsn RUekgtellungan auf die Infineon.

b &

Vet b lige, fffentliich-pechtlicha Erlaohnlesa

1, Siamens nringt shmtliiche, inshasondere die in

Aniiage F osufgafihresn, suspchlimflich doen alnge-

REEL: 024114 FRAME: 0336



03/19/2010 16:14 FAX 703 TEO 7777 MORRIZON FOERSTER @z250/253

LSRRI LT " Wl R L A N L B R T e B I WL R i i

- 30 -

patrelfenden Mitacbasd tor goblildeten Hickstellon-
gen in dexr Einbringungsbilanz ain Ausglelich duxch
dis Infinnon an Slensns grieistet wird,

e Vortragspartelen werden arforderlichantalls
in angemessenex Jeit nach dem stichtag ergénzundo
vereinbarungen im Zusamsenhapg mit dem Ubergeng
dar Arboltsverhiiltnissa sreffen.

3. gofesn Siemens nach dem Stichtay fur Ubergegango-
ne Arbeltsverhiiltnisse Personslaufwendungen aryl -
gtanen, wird Infingon Sdemens dicze Aufwondungen

pratatien.

g9
Gemedhe leds tungen

Sioemons gewdhrlelstet,

1. daf die von Siemens in die Infineon eingebrachten
und in der Stichtagsbilanz suigefihrten Gegenzt#in-
de zum 5ti¢htuqf-vnrhanﬁﬂn gind urd » geschiftyldb- /
1iche Eigentumsvorbshalte susgenommen - Lm unbele-
steten Eigentum von Slemens gtehen:

2. daB simtiiche, dem singebrachten Tellbetsieb
aumachlieflich zuzuerdaenden Vermdgenagegenstinde
einpohlieBiich der Varpflichtungen und Riwiken
zum Stichtag in der Stichtagsbillang bertcksich-
tigt und nach den Grundsétzen ordnungsgemifers
Buchfghrung und Bilanzierung hewertet wordan
aind. Insbesondera, daB iy golehd Vernindlichikele
ren, die das Personal betraffen, und mowedt £

PATENT
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diece melins gesetzliche pElicht mum Ausweism sla
varbindlichkeit in dex Bilanz pratah®, wie z.B.
Urlsub, Altorovaraorgung. Hinterblishbanonvarsor-
gung und andsre varpflichtungen oder Justgen,

- cowsilt diese vor dem Stichtag begrtncet worden
gind, augreichende AOCketellungen gebildet wordan
sind.

%, Samtliche Gewithrleistungaanspriche naziglich der
goemaB § 3 dieses Vertrages elnzubringenden Grund-
ptlicke sind abschlieBend in § 3 geregelt.

4, Simtliche cawfhrielstungsanspriche beztigllich der
gemhl § 7 diewes Veotrhges ainzubringenden Betedli-

gungen sind sbschliedend in § 7 geregelt.

& puBor den in digsom Vartrag suadrucklich Gbernom-
monen Gewdhrieistungen igt jegliche Gowdhrisl-
stuny oder Hafitung von Slemens fOr dle gmmidf
diesem Vertrag eingebrachten Geganstinde und
Rechta ausdrickiich und einvernchuiich
ausgeschlossen.

& 10
Frelatel lungnansprdche

Sowsit ein Dritter gegen Siemens Anspriche galrvend
macht, For die nach den Regelungen diosap Vertrages
im Innenverhslenie infineon verantwortlich ist, wird
nfineon Siemens vollumfinglich von derartigan An-
sprdchen freisvellen.
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§ 11
fehigdigericht

. Allm Straitigkeiten, die sich im Zunampenheng wit
Alesen Vertrag ofer Uber seine Gulvigkeit ergsben,
warden nach der Seniedsgeslchtserdnung der Dewtechen
Institution 4T Echiwaﬁg&richtﬂbarkeit &.¥., Bonn,
unter Ausschluf des ordantlichen Rechtswages andglile
tig entschieden. Das Sehiedsgericht kann auch fber
dio Giltigkelt dieser schiedsklaugel bindend ent-
sehelden.

girz des Schivdsgerichts 1g€ Minchen.

§ 12
Yostern, STEEEL

Die mit diesen Vertrag verbundenan Kostan und
Sreuern ecinschlieBlich anfallender Grunfderwerbstauer
nwhgt Sioment.,

& 13
Sonotiges

1. Ssmtllche dleser Urkunde beigeffgten Anlagen sind
formliche Bestondteile diesas Einbringungsvertrz-
ges; mitsuszufertigen mipd jedoch nur die Anlagen

R B, G Ly %er%ﬁﬁﬁ?ﬁfz ,

s
Gl -
e ol ls.

E f‘/m/
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ginsicbtlich der Anlagon A sowle D fortigufend
bis sinschliedlich G hoaben dia Beteiligten suf
das Vorlaesen mit der Erkliirung verzichtat, dab
{hnon der Iahalt dleser Anlagen geasd hekannt
1st. Sie wurden den Betelligten Tux nochmal igen
wermtnisnahng vorgelegt und von ihnen auf jeder
ninzelnen Seita unterschriebon.

5. Snderungen oder Erginzungon dleses vertrsges be-
durfen der Schrifviorm.

3, Solliten eimselno Destianungen dipeos Vartsspen
ganz oter teilweise unwicksan sein ofier werdoen,
so wird hiesdurch dex Gbrige Inhalt des Vortrogoes
nicht bertihrt.

Die Vertzagspurtner werden freundgehattlich zuzam-
menwirken, um einé Regelung zu finden, die im
wirtechaftlichen Ergebnis den unwirkeamen Bestim-
mungen udglichst weltgehend entspricht; entspre-
chendes gilt, f£alls aleh eine FrgaAnZUNgEteElr LT -
ge Luske des Vextrages hernusatellen sollté,

4. Von dieser Urkunde erhalten jeder vetragateil
cine Ausfercigung und drai beglaublgie Abochrif-
ten, die Grundbuchimter Minchen und Regonsburg je
oine Acsfertigung im Auszug (Urkeundenelnganyg,
&3, § 12, § 13 und sehlufvarmezit), die Grunderc-
werbsteuerstollaen der Flnansidmter Mihldozre am Int
wid Regensburg e eind sinfache Abschrift im
vorgenannten Auszug, sowie dog Registergericht
Munchen und das Finanzamt Minchen £Ur Kérperschei~
ten je oine beglaubigte Abschrift.
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D:JONATHAN BOCKMAN  COMPANY :C/0 MORKISON AND FOERSBTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgeilhne Schutzmechie gelten als moit Widcng zum 1. Apeil 1888 von SAG in IFX eingabracht

infineon

1970107 VERFAMREN ZUM PASSIVIEREN VON HALBLEITERELEMENTEN  single use

197707141 KERN-MANTEL-GLASFASER MIT LAENGSSEITIGEM single use
KOPPELBEREICH

197801088 GEHAEUSE FUER HALBLEITERANORONUNG single use

197801077 STROMZIUFUEHRUNG FUER EINE IDUKTIONSHEIZGFULE single use

197801123 VERFAHREN ZUM ABSGHEIDEN VON SILIGIUM IN s{ingler use

FEINKRISTALLINER FORM

197808154 THYRISTORTRIOOE MIT INTEGRIERTEM HILFSTHYRISTOR UND  single uoe
VEREFAMREMN ZU HRER HERSTELLUNG

197808155 THYRIGTOM single use

197901083 STROMIUFUEHRUNG IN KOAXIALBAUWEIZE single use

197901089 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON single use
HALBLEITEREIGENSCHAFTEN AUFWEISENDEM SILICIUM

197901155 VORRICHTUNG ZUM TIEGELFREEN ZONENZIEFHEN single use

197901177 HALBLEMERBAUELEMENT MIT MEHAEREIN dual use
HALBLEITERKOERPERN

187907019 VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGELOEEN  single use
ABSTAMDS- ODER DICK ENMESSUNG MIT EIMER REGELUNMG
DER RICHTUNG DES LICHTSTRAMLBUENDELS

197907025 VERFAHBEN ZUR HERSTELLUNG CINES GLAGFAGER- single Use
LICHTWELLENLEITERS
197907036 BAUELEMENT MIT QPTISCHEN LICHTWELLENLEITERN single use

197907518 VERFAHHEN ZUR PROTOTECHNISCHEN HERSTELLUNG VON dual use
RELIEFSTRUKTUREN

197907535 WAERMEBESTAENDIGE POSITIVRESISTS UND VERFAHRBREN dual use
ZUR HERSTELLUNGWAEBMEBESTAENDIGER
RELIEFSTRUKTUREN

197907540 FPOLYIMID-POLYISOINDOLOCHINAZOLUINDION- dual use
POLYOQXAZINDION-und POLYCHINAZOLINDION-VORSTUFEN |
DEREN HERSTELLUNG UND VERWENDUNG

197907541 VERFAHMREN ZUR HERSTELLUNG dual use

HOCHWAERMEBCSTAENOIGER RELICFSTHUKTUREN,DANACH
HERGESTELLTE REUEFSTRUKTUREN LIND DEREN

VERWENDUNG

197907544 RPOLYOXAZOL-VORSTUFEN, DEREN HERSTELLUNG UND singla uso
VERWENDUNG

197907545 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG single use

HOCHWAERMEBESTAENDIGER RELIEFSTRUKTUREN,DANACH
HERGESTELLTE RELIEFSTRUKTUREN UND DEREN
VERWENDUNG

147a0a09s THYRISTORTRIODE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG single use

Diese Liste anthéalt die im Nachtrag vom 1, Juni 1999 aufgelihrien Schutrrechtetamilien,  GRCIG
korrigion wm dan Nachireg vom 20. Dazembor 2001, Saita 1 von 186
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3 JONATHAN BOCKMAN COMPANY:C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aufgetheie Schubteoocbde aobbor ali redt Wikoarg 2oee 7. Apwll 1888 vont SAG In 1EX, alngubiracht,

inflozen

198001023 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINEHGAAS- gingle use
HALBLEITEAANORDNUNG.

194007037  INTEGRIERTE MOS-HALBLEITERSCHALTUNG single use

198001051 PLANARE HALBLEITERANORDNUNG MIT ERHOEHTER single use
DURCHBRUCHSSPANNUNG

193001066 INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDMNUNG single use

198007070 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG MONQLUITHISCH single use

INTEGRIERTER MOS-UNDBIPOLAR-
HALBLEITERANORDMNUNGEN FUER DEN VHF-UND UHF-BEREICH

198007120 THANSISTERANORDNUNG MIT HOHER KOLLEKTOR-EMITTER-  single uze
DURCHBRUCHSPANNUNG

198001130 SCHALTUNGSANORONUNG FUER DIE PRUEFUNG VON singie use
SPEICHERZELLENPROGRAMMIERBARER MOS-INTEGRIERTER
HALBLEITERBPEICHER

1980071152 INTEGRIERBARE LEISTUNGSTRANSISTORAMNORDMNUNG. single use

198001166 VEBFAMREN UM MERSTELLEN EINER MONOLITHISCHEN single use
INTEGRIERTENZWEI-TRANSISTOR-SPEICHERZELLE IN MQS-
TECHNIK.

188001167  INTEGHIEATE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
ELEKTRONISCHENSTABILISIERUNG DES BETRIEBSSTROMES
EINES MINDESTENSEINE GATEELEKTRODE AUFWEISENDEN
BETRIEBSFELDEFFEKTTRANSISTORS

1898001184 TONGENERATOR dual use

193001187 FOTOTRANSISTOR single yso
198002058 QECQOOIEREINRICHTUNG single use
198002060 HALTESCHALTUNG ZUR DEFINIERTEN single use

POTENTIALFESTLEGUNG VONDECODERGATTERAUSGAENGEN
ZUR SREICHERADRESSIERUNG

198006131 GEMARUSELOCEES SCOHALTUNGOSMOQDULUND VERFAHREN ZU dual use
SEINER HERSTELLUNG

198006250 ANORDNUNG ZUM VERTEILEN VON INFORMATIONEN UND ZUM  single use
RASCHENUND GEZIELTEN AUFFINDEN VOMN EINEN
ADRESSENTEILAUFWEISEMDEN MFOBMATIOMNSEIMHE(TEM

198006568 VERFAHREN ZUR VERRINGERUNG DER WARTEZEITEN dual use
BEINFORMATIONSSYSTEMEN

198007179 VERFAHREN ZUM KORRIGIEREN £INES MESSIGNALS single use

198007197 DYNAMISCHE HALBLEITES-SHEICHERZELLE MIT single use
WAHLFREIEMZUGRIFF UND VERFAHREN ZU IHRER
HERSTELLLING,

198007537 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG chual use

HOCHWAERMEBESTAENDIGEN RELIEFSTRUKTURENUND
DEREN VERWENDUNG

Diese Liste enthalt die im Nachirag vom 1, Juni 1999 aufgetiihrien Schutrrechtstamilien, CCRCIC
karrigiart um den Nachtrag vom 20. Deazember 2001, Saite 2 von 186
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COMPANY : /0 MORRISON AND FOERSTER LLP
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechte

Augetlhrs Schutzmchte gelten als mit Wikkung zom 1, Apcd 1998 von SAG in IFX gingobracht.

198007538 STHAHLUNGSREAKTIVE VORSTUFEN dual use
HOCHWAERMEBESTAEMDIGER POLYMERERUND DEREN
VERWENDUNG

198007808 [JEBERTRAGEEBFHEIE GABELSCHALTUNG dual yae

198008042 MONOUTHISCH INTEGRIERTE SCHALTUNG ZU- UND/QDER single use
ABSCHALTBARENSCHALTUNGSTEILEN,

198008260 METHOD FOR MAKING DISPLAY DEVICE single use

198101005 MONOLITHISCH INTEGRIEMTER HALBLEITERSFEICHER single use

T9B101007 MONOLITHISGH INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER single use

188101434 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DUENMNER dual use
POLYIMIDGOHICHTEN

198101071 INTEGRIERTE NACHLAUF-SYNCHRONISATIONSSCHAL TUNG single use

TEAI01082 VERFAHAEN ZUR HERSTELLUNG VON SCHOTTRY-DIODEN single use

1898101111  LEISTUNGS-MOS-FELDEFFEKTTRANSISTOR UND VERFAHREN  single use
ZUSEINER MEASTELLUNG

1981071124  INTEGRIEREBARE SIGNALVERARBEITENDE single use
HALBLEITERSCHALTUNG

198101127 EBRFAHREN UND ANORDNUNG ZU8 DIGITALEN REGELUNG DER single usg
PHASE DESSYSTEMTAKTES EINES DIGITALEN
SIGNALVERARBEITUNGSSYSTEM

198107138 SCHALTUNGSANORDMUNG ZUH ERZEUGUNG EINER VON dual use
SOFHWANKUNGEN EINERVERSORGUNGSGLEICHERPANNUNG
UNABHAENGIGEN AUSGANGSGLEICHSPANNMNUNG

198101157 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERFEUGUNG EINES VON single use
SCHWANKUNGENEINER
VERSOBGUNGSGLEICHSPANNUNGFREIEN
GLEICHSFANNUNGSPEGELS

198101166 FILOVTTON-DENMODULATON FUEHR DEN STEREC- single usa
FERMSEMEMPFANG

192101169  INTEGRIERTE SCHALTUNG single use

1984101170 FPLANARES HALBLEITERBAUELEMENT single yso

1981071180 VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR UEBERWACHTEN dual use
UEBERGARE VONSTEUFRSIGNALEN AN SCHNITTSTELLEN
DIGITALEM SYSTEME.

198101192 VERFAHREN LIND ANORDNUNG ZUR A/ WANDLUNG single use

198101197 INTEGQHIERBARE SCHALTUNG FUER DESITAI/AMNALOE- singie use
WANDLER

1981071713 VERBFAHREN ZUM HERSTELLEN VON SCHICHTEN ALS singie use
HOCHSCHMELZENDENMETALLEN BEI NIEDRIGEN
SUBSTRATTEMERRATURIEMN.

198201167 SPANNUNGEFESTER MOS-TRANSISTOR FUER singla use
HORCHSTINTEGRIERTE SCHALTUNGEN

Bigss | iste erthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1609 aufgefinrten Schutzrechtstamiien,  CPCIG

korrigier M dan Nachirag vom 20, Dezember 2001,

Saite 3 ven 1656
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7 JONATHAN BOCKMAN  COMPANY:C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzraechte

Audgetitts Schutrechte geltea als mit Wirkuog zur 1, Apel 1988 vor SAG in lEX eingebracht.

Infineen

198201174 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHALTEN  single use
ELEKTRISCHERLASTEN

198201212 VERFAHREN ZUM VERHINDERN DER BILDUNG VON GRATEN single use
BEIDER UMHUELLUNG VON BAUELEMENTEN

198201248 VERFAMREN ZUM HERSTELLEN VON INTEGRIERTEN MOS- single use
FELDEFFEKTTHANSISTORSCHALTUNGEN IN SHIZIUMGATE-
TEGCHNOQLOAIE MIT GILIEZID
BESCHICHTETENDIFFUSIONSGEBIETEN ALS NIEDEROHMMIGE
LEITERBAMNEN

198201372 VERFAHREN ZUM MERSTELLEN VON STRUKTUREN VONAUS £inglo use
METALLSHAZID UND POLYSILIZID
BESTEHENDENDOPPELSCHICHTEN AUF INTEGRIERTE
HALBLEITER-SCHALTUNGEN ENTHALTENDEN SUBSTHATEN
DURCHREAKTIVES IONENAETZEN.

TOA201382  INTEQRIERTER IMPUSLFORMER. single use

198201406 MONOLITHISCM INTEGRIERTER SCHALTKREIS aingle use

1982014232 HALBLEITERBAUELEMENT MIT FLANARSTRUKTUR. single use

198201727 MONOLUITHISGH INTEGRIERTE DIGITALE sirggle use
HMALBLEITERSCHALTUNG.

198201778 HALBLEITER-LASERDIODE. singie use

1983201785 AUF HALBLEITERMATERIAL FUER DIFFUSION single use
ZUVERWENDENDE FESTKOERFERQUELLE.

198207993 VERFAHREN ZUM STEUERN EINES DATENTRANSFERS single uge

ZWIECHEN EINEMDATENSENDER UND EINEM
DATENEMPFAENGER UEBER EINEN BUSMIT HILFE EINER AM
BUS ANGESCHLOSSENEN STEUEREINBRICHTUNG

198201996 VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG DES KAMALSTARTS BEI single use
FINERINTEGRIERTEN MIKROPROGRAMMIEHRTEN
VORRICHTUNGMIT MINDESTENE ZWE| UNABHAENGIGEN
KANAELEN ZUM HANDHABENVON INFORMATIONEN LIND
VERFAMREN 211 IHREM BETRIEB.

198201998 INTEGRIERTE MIKROPROGRAMMIERTE VORRICHTUNG ZUR single use
STRUERUNGVON INFORMATIONSVERARBEITUNGSABLAEUFEN
UNDE VERFAHRENZY IMREM BETRIER.

188202002 VORRICHTUNG ZUR MIKBROPROGHEAMM-STEUERUNG single use
EINESINFORMATIONSTRANSFERS UND VERFAHREN ZU IMREM
BETRIEB.

198202022 INTEGHRIERTE MALBLEITERSGHALTUNG MIT singler use
EINEMDYNAMISCHEN SCHREIB-LESE-SPEICHER.

198702033 INTEGRIERTE HALBSCHALTUNG MIT EINER AUSEINER single use

ALUMINIUMSILIZIUM-LEGIERUNG BESTEHEN-DEN
KONBAKTLEITERBAHNEBENE

108202058 HALBLEITERBAUELEMENT MIT KONTAKTLOCH. single use

Disse Liste anthalt dis im Nachtrag vom 1. Juni 1996 aufgefiihrten Schutzrechtstamilien,  CPCIC

korrigiert urm den Nachtrag vom 20. Dezembar 2001, Seaita 4 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use} Schutzrechte
Autgetihra Schutzrechte gelten ale mit Widiung zurm 1. Aprll 1998 vonr SAG InlEX eingatracht

198301049 VERFAHKEN ZUM EINSTELLEN VON single use
MEFERENZSPANMUNGENAN EINEM A/D-WANDLER

198301193 DIGITALER FHASENDETEKTOR. single use

198301216 INTEGRIERTER DYNAMISGHER SCHREIB-LESESPEIGHER, aingle use

198301259 SPERAWANDLER-SCHALTNETZTEIL single yae

198301287 VERFAMREN ZUR BESCHICHTUNG single use
SCHEIBENFOERMIGERHALBLEITERSUBSTRATE MIT
PHOTOLACK.

198301290 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON single use
HOCHINTEGRIERTENKOMPLEMENTAEREN MOZ.
FELDEFFEKTRANSISTOR-SCHALTUNGEN.

198301292 VERFAHREN ZUR DIGITALEN dual use
QUADRATURAMPLITULENMODULATION

198301300 VERFAMBEN ZUM BETREIECN EINES ALS NICHTFLUECHTIGEN  singie use
SCHREIB-LESE-SPEICHERS AUSGEBILDETEN
AMWENDUNGSSPEIGHERS UND ANQRDNUNG
ZURDURCHFUEMRWUNG DES VERFAHRENGS.

148301317 VERFAHRBEN ZUM HEASTELLEN VON SPEICHERZELLEN MIT single usa
EINEM EINSGHWERENDES GATE AUFWEISENDEN MOS-
FELDEFFEKTTRANSISTOR

198301351 INTEGRIERTE DIGITALE MOS-HALBLEITERSCHALTUNG, gingle use

198301384 INTEGRIERBARES BUSORIENTIENTES single uae
UEBERTRAGUNGSIYSTEM

198301394 VERFAHAEN ZUM KUNSTSTOFFUMHUELLEN VON single use
ELEKTRISCHENBAURLEMENTEN

198301454 QIGITALES RECHENWERK single use

198301499  INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINER single use
AUSALUMINIUM ODER AUE EINER
ALUMINIUML EGIERUNGERESTERENDEN AEUSSEREN
KONTAKTLEITERBAHNEBENE

1083015258 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORONUNG ZUR dual use
KOMPENSATIONVON ECHOSIGNALEN

198301587 LEISTUNGSTRANSISTOR singie use

1984301590 DATENUEBERTRAGUNGESVERFAHREN IN EINEM dual use
DIGITALENUEBERTRAGUNGSNETZWERK UND VORRICHTUNG
ZUR DURCHFUEHRUNGDES VERFAHRENS

198701604 SPERAWANDLER-SCHALTNETZTEIL single use

198301681 INTEGRIERABARE OSZILLATORSCHALTUNG single use

198301700 HALBLEITERDIODE single use

198301834 SPERAWANDLER-SCHALTNEZTEIL single use

Disse Liste snthilt die im Nachtrag vorn 1. Juni 1999 aufgefiihrten Schutzrechtstamiien,  CPCIC

korrigiort um den Nachtrag vom 20, Dazember 2001,

Saite b von 166
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7 JONATHAN BOCKMAN COMPANY:C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrachte

Autgptihrte Schutzrschts galten als mit Wikung zum 1. Aprll 1989 von SAG in FX eingobracht.

inftnegr

198301878 VERFAHBEN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
FESTSTELLUNGDES VORHANDENSEINS ODER
NIGHTVORHANDENS EINSMINDESTENS EINER FREQUENZ
BEKANNTEN WERTES IN EINEMALIS MEHMREREN FREQUENZEN
ZUSAMMENGESETZTENEINGANGSIGNAL

198301919 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR dual use
KOMPENSATIONVON LUEBERSPRECH! UND/ODER
ECHOQSIGNALEN,

198301949 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR dual use
DIGITALSIGNALVERARBEITUNGNACH ART EINES
VORZUGEWEISE ARDAFTIVEN TRANSVERSALFILTERS

198401028 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON BCOS-DOTIERTEN single use
POLY=KRISTALLINEN SILIZIUMSCHICHTEN UND VERWENDUNG

188401045 HALBLEITERBAUELEMENT MIT KONTAKTLOCGH single use

198401230 VERFAHRKREN ZUM HERSTELLEN EINER single use

HOCHINTEGRIERTENMOS-
FELDEFFEKTTRANSISTORSCHALTUNG

198401264 DURCH FELDEFFEKT STEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT single use

198401291 VERFAMREN ZUM HERSTELLEN VON METALLSILI-SGHICHTEN  single use
DURCH ABSCHE IMUNG ALIS DER GASPHASERE!
VERMINDERTEM DRUCK LND DEREN VERWENDUNG

198401329 EIN-THANSISTOR-SPEICHERZELLE FUER single use
MOCHINTEGRIERTEDYNAMISCHE HALBLEITERSPEICHER UND
VERFAHREN ZU INRER HERSTELLUNG

1984071387 VEBFAHREN ZUM HERSTELLEN VON ALIG single use
DOPPELSCHICHTENALS HOCHSCHMELZENDEN
METALLSILIZIDEN UND DOTIER=TEM POLYKRISTALLINEM
SILIZIUM BESTERENDEN GATE-ELEXKTRODEN.

198401432 DIFFERENZVERSTAERKERSCHALTUNG single use
198401434 OSZILLATOR-MISCHERSCHALTUNG single use

198401509 OSTILLATOR/DEMODRULATOR-SCHALTUNGSANORDNUNGFUER  single use
EINEN INDUKTIVEN ANNACHERUNGSSCHALTER

198401538 INTEGRIERTE SCHALTUNG FUER EINEN IN singln use
KOMPLEMENTAERERSCHAL TUNGSTECHNIK AUFGEBAUTEN
DYNAMISCHEN HALBLEITER=SPEICHERS.

198401549 MONOLITHISCH INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG single use
198401565 INTEGRIERTER SCHREIB-LESESPEIGHER single use
198401574  ANORDNUNG ZUM ERZEUGEN EINES MEHRFREQUENZSIGNALS dual use

1984071594 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TEMPERATURSICHERUNG MIT single use

HYSTERESE
198401627 DATENUEBEHTHAGUNGSVERFAHREN UEBER chual use
EINENMULTIPROZESSORBUS.
Diese Listo anthilt die im Nachtrag vorm 1. Junl 1999 autgefanrien Schutrrechtsfamiien.  GPCIC
korrigian um den Nachtag vom 20, Dazambor 2001, Seites 6 von 1846
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2 JONATHAN BOCKMAN

Kurzfassung des Einbringungsvertirages SAG in IFX

Aniage D2 {aslngle use) und D3 (dual use)} Schutzrechte
Autgetitrte Schutrmectts golten ats mit Wikoang zum 1. Apl 1998 von SAG In IFX aingebractt.

1984017904 ZELLENSTRUKTURIERTER DIGITALER MULTIFLIZIERERMIT single use
SEMISYSTOLISCHEM AUFBAL

198401764 VERFAMREN ZUR MERSTELLUNG EINER LASERDIODE MIT single use
VERGRABENERAKTIVER SCHICHT UND MIT BEITLICHER
STROMBEGRENZUNG DURCHSELBSTJULTIERTEN PN-
UEBERGANG.

198401803 MOS-SCHALTUNG MIT £INEM E2PROM single use

198401812 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG IN KOMPLEMER. single uze
TAERER SCHALTUNGSTECHNIK MIT UEBERSFPANNUNGS-
SCHUTZ-BTRUKTUR

98401817 VERFAHREN ZUM MERSTELLEN EINES FN-UEBERGANGSMIT single use
HOHER DURCHBRUCHSSPANNUNG,

198401823 D/A-WANDLER single use

198401828 SCHALTUNG ZUR LOGIKEENERIERUNG MIT MULTIPLEXERN single use

198401837 VERFAHREN ZUR INTEGRIERTEN HERSTELLUNG EINESDFB- single use
LASERS MIT ANGEKOPPELTEM STREIFENWELLEN=LEITER AUF
EINEM SUBSTRAT

198401882 SCHOTTRY-KONTAKT AUF EINER single use
HALBLEITEROBERFLAECHELUND VERFAHREN ZU DESSEN
HERSTELLLUING

198401905 WELLENWIDERSTANDSGETREUER CHIFTRAEGER single uso
FUERMIKROWELLENHALBLEITER

198402028 HALBLEITEAR-LEISTUNGSSCHALTER. single uze

198403118 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYIMID- cual use
undPOLYTISOINDOLOCHINAZOLINDNON-VORSTUFEN

198403117 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYIMID- dual usg
undPOLYISOINDOLOCHINAZGLINDION-RELIEFSTRUKTUREN

1898404080 KONFERENZSCHALTUNG FUER DIGITALE dual use
KOMMUNIKATIONGSYSTEME

198405301 INTEGRIEABAREAR ANALOG/DIGITALWANDL IR, single use

1698407440 HIGRHLY ALIGNED OPTICAL DEVICE single use

188408064 INTEGRIERTER HALBLEITERSFEICHER. single use

198501171 VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES single use
HALBLEITERSPEICHERSMIT INTEGRIERTER
FARALLEL TEESTMOEGLICHKEIT UNDAUSWERTSCHALTUNG
ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS

198501227 LICHTZUENDEBARER THYRISTOR MIT VERLUSTARMER cual use
ZUFUEHRUNG DER ANSTEUERLEISTUNG,

198507302 ANORDNUNG ZUM DOTIEREN VON HALBLEITERSTAESEN MIT  dual use
FESTEN DOTIERSTOFFEN

198501356 ELEKTRONISCHER SCHALTEM. dual use

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgetinren Schutzrechtstamliien,  CPCIC

karrigiert um den Nachtrag vom 20, Dezembar 2001,
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5 JONATHAN BOCKMAN  COMPANY: (/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 {single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Avdgetihrie Schutzrechts gelten als mit Wirkung zurm 1. Aprll 1999 von SAG in IFX alngabracht.

infinann

B S

198501409 INTEGRIERTE SCHALTUNG UND VERFAMREN ZUM SICHERN dual use
VON GEHEIMENCODEDATEN,

198501417 VERFAHBEN ZUM HERSTELLEN VON gingle use
KREUZKOPPLUNGENZWISCHEN N-UND-P-KANAL-CMO5-
FELDEFFEKT-TRANSIS-TOREN VON STATISCHEN SCHRENS-
LESE-SPEICHERN,INGBESCNDERE BEI 8- TRANGISTOR-
SPECHERZELLEN-ANORDNUNGEN.

198501428 MOSFET MIT TEMPERATURSCHUTZ dual use

198501472 LEISTUNGS-MOSFET UND HERSTELLVERFAHREN single use
198501517  LEGSTUNGSTRANSISTORANGORDNUNG single use
198501570 INTEGRIERTE SCHALTUNG IN KOMPLEMENTAERER single use

SCHALTUNGS-TECHNIK MIT EINEM
SUBSTRATVORSFANNUNGS-GENERATOR LNDEINER
SCHOTTRY-DIQDE,

198501571 INTEGRIERTE SCHALTUNG IN KOMPLEMENTAERER single uge
SCHALT=UNGETECHNIK MIT EINEM
SUBSTRATVORSPANNUNGS-GENERATOR.

198501594 GESTEUERTE STROMQUELLENANORDNUNG. sirgle use

198501606 OPTISCHE ANORDNUNG. single use

198507611 INTEGRIERTEA HALBLEITERSPEICHEHR, single uge

198501662 INTEGRIERBARE DEKODIERSCHALTUNG. single use

198501731 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON STRUKTUREN IN zingle use
DERMIKROMECHANHK

198501743 ADDIEREAZELLE FUCR CARRY-RIPPLE-ADIERER INCMOE- single vae
TECHNIK,

198501744 MEMRSTELLIGER CARRY-RIPFLE-ADDIERER IN CMOS- single use
TECHNIKMIT ZWEI TYPEN VON ADDIERERZELLEMN

198501796 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINEM single use
ELEKTRISCHLEITENDEN FLAECHENELEMENT,

198501857 VERFAHREN ZUM MERSTELLEN VON F-UND N-KANAL-MOS- single use

TRANSISTOREN ENTHALTENDEN HOGHINTEGRIERTEN
SCHALTWUNGEN MIT AUS EINER DOTIERTEN DORPEL SCHICHT
AUSPOLYSILIZIUM UND METALLSILIZID BESTEMENDEMN
GATE=ELEKTRODEN.

198501902 VERFAHREN ZUM GLEICHZEITIGEN HERSTELLEN VON single use
SELBST=JISTIERTEN BIFOLAREN TRANSISTOREN UND
KOMPLEMENTAE=REN MOS-TRANSISTOREN ALIF EINEM

198501803 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON singlo use
SELBSTIJUSTIEMTENBIFOLAR-TRANSISTORGTRUKTUREN MIT
REDUZIERTEMBASISBAHNWIDERSTAND.

1984505302 OYNAMISCHES REGELUNGSSYSTEM. single use

‘Bige Liste anthhlt die im MNachirag vom 1. Juni 1096 aufgefinrten Schutzrechisfamilien, CPCIC

korrigian wm dan Nachtrag vom 20, Dezembaer 2001, Bolte 8 von 156
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DJONATHAN DOCKMAN  COMPANY : C/70 MORRIGON AND FOERSTER LLEP

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use} Schutzrechte

Dufcprtitate Schutzmectde golten ale mit Wikeog zum 1. April 1999 won SAG In IFX eingebracht.

188505304 SCHALTBARE BIFQLARE STROMQUELLE, singie use
19858046308 TRIMMBARE SCHALTUNGSANORDONUNG ZUR EAZEUGLING singie use
EINERTEMPERATURUNABHAENGIGEN REFERENZGPANNUNCG.

198505307 OIGITAL-ANALCG-UMSETZIER MIT single use

TEMPERATURKOMPENSATION
1985081371 TEST INTERFACE FOR AN MOS TECHNQLOGY INTEGRATED single use

CIRCINT.

198601040 GESCHALTETE STROMQUILLE single use

198607105 THYRISTOR MIT EINSTELLEBAREM BASIS-EMITTER- dual usa
WIDERETAMND.

THE601T120 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES single use
MITEOURCESEITIGER LAST VERBUNDENEN MOSFET.

198601144 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUHR AMNSTEUERUNG EINES 10- single use
BAUSTEINSMIT DEGSITALSIGNALEN.

1986011586 MOSFET-SZCOHALTER MIT INDUKTIVER LAST. dual usa

198601157 ANSTEUERSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-MOSFETMIT  dual usa
SOURCESEITIGER LAST.

198601179 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER single use
BIPOLARTRANSISTORS TRUKTUR
FUERHOECHSTGESCHWINDIGKEITSSCHALTUNG.

1986011971 SENDE-UND EMPFANGSMODUL FUER EIN single use
BIDIREKTIONALESKOMMUNIKATIONSMNETZ INGBESONDERE EIN
BREITBAND-ISEMN.

THREO202 ARFAY MIT VERKOPPELTEN OFTISCHEN WELLENLEITERN gingle use

198601203 VERFAHREN ZUR DATENREDUKTION DIGITALER dual use
BILDSIGNALEDURCH VEKTORQUANTIZIERUNG VON DURGH
ORTHONORMALETRANSFORMATION MITTELS EINER
SYMETRISGHEN FAGT=ZYKLIGCHEN HARDAMARD-MATRIX
GEWONMENEN KOEER-ZIENTEN-

198601212 VERFAHFIEN ZUM HERSTELLEN VON OPTIMIERTEN single wae
KOMELE=MENTAEREN MOS-FELDEFFEKTTRANSISTOREM 1N
VLS LTECHNIK,

198601242 VERFAHREN ZUR BEFESTIGUNG VON ELEKTRONISCHEN single uze
BAUELEMENTEN AUF CIENCM SUBSTRAT.

198601285 SCHALTUNGESANORDNUNG FUCH DAS TIEGELFREIR gingie use
ZONENZIEHEN VON HALBLEITERSTAEBEN

198601286 SCHALTUNGSANQRONUNG ZUM ERMITTELN DES dual use

EYNCHRONZUSTANDESEINER
DATENUEBERTRAGUNGSANLAGE

198601293 EMPFAENGER FUER OPTISCHE DIGITALSIANALE singie uge
MITUNTERSCHIEDLICHER AMPLITUDE,
1986013083 TAKTHREGENERIERSCHALTUNG. single uso
Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Junl 1999 aufgefihrten Schutzrechtstamilien,  CPCIC
korrigiart um gan Nachtrag vorn 20, Dezomber 2001 . Soite 9 von 186
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3 JONATHAN BOCKMAN COMPANY: (/0 MORRISON AND FOERSTER LLP
Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX !n[“!.ﬁmn
Anlage D2 (singie use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Auigetitire: Schutzrochts gelten aie mit Widkung zura 1, Aprit 1999 von SAG In IFX elngetracht,
108601397 INTEGRIERTE BIPOLAR-UND KOMPLEMENTAERE MOS- single use
TRANSISTOREN AUFEINEM GEMEINSAMEN SUBSTRAT
ENTHALTENE SCHALTUNG UND VERFAHRENZU tHRER
MERSTELLUNG,
198601426 INTEGRIEABARE SCHALTUNG ZUR PEGELUMSETIUNG single use
198601456 INCUKTIONSHEIZER ZUM TIEGELFRRIEN ZONENSCHMELZEN single use
198801477 SPANNUNGSZUFUEHRUNGSANORDNUNG FUER EINE single use
INTEGRIERTE HALBLEITER-SCHALTUNG
198601495 VERFAHREN ZUR HEBSTELLUNG EINES DRUCKSENSORS single use
198601497 VEFFAHREN ZUR STABILISIEMUNG VON PN-UEBERGAENGEN.  single use
198601507 INTEGRIFHTE BIPQLAR-UND KOMPLEMENTAEHE MOS- single use
TRANSISTORENALIF EINEM GEMEINSAMEN SUBSTRAT
ENTHALTENDE SCHALTUNG UNDVERFAHREN ZU IMRER
HERSTELLUNG.
198601524 TRANSISTORVARAKTORANORDNUNG FUER DYNAMISGHE single use
HMALBLEITERSPEICHER
198601640 DIODE MIT WEICHEM ABRISSVERHALTEN dual use
198601636 HALBLEITERBAUELEMENTE MIT LEISTUNGS-MOSFET UND gingle use
STEUERSCHALTUNG,
198601667 IMPULSFORMER, single yse
198601705 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINES PN-UEBERGANGE single use
HOHER SPANNUNGS= FESTIGKEIT,
198601706 VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINES P-DOTIERTEN singie use
HALBLEITERGEBIETS INEINEM N-LEITENDEN
HALBLEITERKOERPER.
198601720 SILIZIUM-TEMPERATURSENSQR,. single use
198601733 ELEKTRONIECHE SPRECHSCHALTUNGEANORDMNUNG- dual use
198601756 VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUM TESTEN VON MEGA-BIT-  single use
SPEICHER-BALUSTEINEN MIT BELIERBIGEN TESTMUSTERN 1M
MULTEBIT-TESTMODUS.
198601765 SPEICHEMZELLEMANORDNUNG FUER DYNAMISCHE single uso
HMALBLEITERSGFEICHER.
198601814 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT ALS sihgie byse
DUENNSGHICHTSTEGEAUF DEN DIE AKTIVEN
TRANSISTORBEREICHE TRENNENDEN FELD-OXIDBEREICHEN
ANGEORDNETEN LASTWIDERSTAENDE UND VERFAHRENZU
IMRER HERSTELLUNG.
198601816 MOS-FELDAFFEKT-TRANSISTORSTRUKTUR MIT EXTREM singlo uze
FLACHEN SQURCE/DRAINZONEN UND SILIZD-
ANSCHLUSSBEREICHEN, SOWIE VERFAHRENZL IMRER
HERSTELLUNG IN EINER INTEQRIERTEN SCHALTUNG
fiese Liste emibalt die Im Nachirag vom 1. Juni 1990 aufgefinnen Schitzrechtsfamiisn,  CPCIC
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71 JONATHAN BOCKMAN COMPANY:(C/( MORRISON AND FOERGTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use} und D3 (dual use} Schutzrechte
Autgetilhrte Schutzrechts gelten wis mit Wity zoee 1. April 18948 worl SAG In 1EX eiagubracht,

Infirgon

198601823 FERNBEDIENUNG FUER EIN EMPFANGSGERAET DER single use
UNTERHALTUNGS-ELEKTRONIK
198601824 PROGRAMMIERBARES GERAET ZUM EINSTELLEN EINES single uso

EMPFANGS-GERAETES DER UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

198601840 INTEGRIERTE HALBLEITERSGHALTUNG MIT MINDESTENS ZWEL single use
AUSALUMINIUM CDER EIMER ALUMINIUM-VERBINDUNG
BESTEHENDENMETALLISIERUNGSEBENEN SOWIE VERFAHREN
ZU IMAER HERSTELLUNG.

198601866 VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINER DEFINIERTEN single use
ARSENDOTIERUNG INSILIZIUMHALBLEITERSUBSTRATENM.

198801867 VERFAHREN ZUR STEUERUNG UND KONTROLLE VON DURGH  single use
IM PLASMAAKTIVIERTE IONEN,RADIKALE UND/ODER
NEUTHALE TEILGHEN
BEWIRKTENAETZPROZESSEN,INSBESONDERE FUER
HMOECHSTINTEGRIERTE HALBLEITER=SCHALTUNGEN.

198601892 VERFAHREN ZUR BEFESTIGUNG VON ELEKTRONISCHEN dual use
BALELEMENTEN AUF EINEM SUBSTRAT,FOLIE ZUR
DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS UND VERFAHREN ZUR
HERSTELLUNG DER FOLIE,

198605302 ANALOG-DIGITAL-UMSETZER MIT KAPAZITACTSNETIWERK, single use
198605303 ANALOG-DIGITAL-UMSETZER NACH DEM WAEGEVERFAHREN.  single use

198605304 SUKZESSIVES AFPROXIMATIONS-REGISTEHR. single use
198605305 STROMSPIEGEL-SCHALTUNGSANORDNUNG single use
1908608008 CHGITALE SCGHALTUNGSANORDNUNG ZUR singte use

ABTASTRATENAENOERUNGUND SIGNALFILTERUNG UND
VERFAMREN ZU IHREM ENTWLURF.

198608073 VERFAHEEN ZUM POSITIONSGERECHTEN FUEGEN VON LICHT- single use
WELLENLEITERN N KOPPELSTELLEN UND
KOPPELELEMENTENFUER LICHTWELLENLEITER-SCHALTER,

198808049 INTEGRIEABARE BEWERTERSCHALTUNG, single uae

198608067 "INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATCH-UF single use
SCHUTZSCHALTUNG INKOMPLEMENTAERER MOS
SCHALTUNGSTEGHNIK"

198608068 "INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATCH- singla use
UESCHUTZSCHALTUNG IN KOMPLEMEN-TAERER MOS
SCHALTUNGSTEGHNIK"

198608075 HALBLEITERBAUCLEMENT MIT MINDESTENS EINEM dual use
LEISTUNGS-MOSFET.

198701019 HALBLEITERANORDNUNG MIT MINDESTENS EINEM adunl use
HMALBLEITERKOERPER.

198701032 HALBLEITERSPEICHER MIT WAHLFREEM ZUGRIFF UEBER single use
ZWE| GETRENNTEEIN/AUSGAENGE

198701059 BRUECKENZWEIG MIT FREILAUFCIQDEN. single use

Disws Liste aniift die im Nachtrag vor 1. Juni 1969 aufgefinnen Schutzrechtsfamiien. CrCIC

korrigiart um den Nachtrag vom 20. Dezombar 2001, Saite 11 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use)} Schutzrechte

Audgetihrte Schutrmechte galten als mit Widang zum 1. Aprll 18488 von 546G i IF X singebracht

198701066 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER ALS KONTAKT-UND single use
BARRIERESCHICHTWISKENDEN TITANTITANNITRID-
DOPRPELSGCHICHT IN HOECHSTINTEGRIERTENSCHALTUNGEN,

198701082 SCHALTUNGSAMNORONUNG ZUM LUINTERDRUECKEN VON single use
ECHOSIGNALEN

198701098 COFTOBLKTRONISCHES KOPPELELEMENT UND VERFAHREN ZU  singlo use
DESSENHERSTELL UNG.

198701135 DREIDIMENSIONALE 1-TRANSISTORZELLENANCGRDNUNG FUER  single use
DYNAMISCHEHAL B EITERSPEICHER MIT
GRABENKONDEMNSATOR UND VERFAHREN ZURHERSTOLLUNG
DES BITLEITUNGSKONTAKTES.

T9A70T159 ASERANOHRUNUNG MIT GETRENNT ANSTEUERBAREN single uge
GEXOPPELTEN BALB-LEITERLASERN

198701192 INTEGRIERT-OPTISOHE ANOEDNUNG FUER DIE single usa
BIDIREKTIONALE OPTISCHENACHRICHTEN-ODER
SIGNALUEBERTRAGUNG

198701225 INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
UEBERWACHUNG EINES MIT-INTEGRIERTEN OSZILLATORS.

198701259 SCHALTUNGSANCHDNUNG ZUR BESCHLEUNIGTEN gingle use
UMLADUNG DES SPANNUNGS-PEGELS EINER BUS-LEITUNG
EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG.

198701318 LASERDIODENAMSAY MIT LATERALER VERKOFFELUNG. single use

198701355 GENERATORSCHAL TUNG, singjle use

198701356 SCHALTUNGSANORDNUNG (N EINER INTEGRIERTEN single use
HALBLEITERSCHALTUNG.

188701416 HOCHINTEARIERBARE SPEICHERZELLE singla uso

198701481 VERFAHREN ZUM MERSTELLEN VON DURCH single use
ISQOLATIONSGRAERBEN GETRENNTENWANNEN FUER CMOS-
TEHANSISTOR-SCHALTUNGEN

198701526 STATISCHER HALBLEITEMSFEICHER MIT E£INER single uge
SIGNALWECHSEL-ERKENNUNGSSCHALTUNG

198701527 LESEVERSTAEAKER FUER STATISCHE SPEICHER IN CMOS- single use
TECHNOLOGIE

198701558 ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR FESTSTELLUNG UND single use
EOKALISIERUNG VONFEHLERHAFTEN SCHALTHREISEN EINES
SPEICHERBALUSTEINS.

198701569 OPTOROPRLEM. single use

198701658 ABSAUGELEKTRODE ZUR VERKUERZUNG DER single use
ALSSCHALTZEIT BEl CINEM HALB-LE(TERBAUEL EMENT

1987016680 VERFAMMEN 2UR HERSTELLUNG EINES MESFET MIT single usa
SELBSTJUSTIERTEM GATE.

198701751 VERFAHREN ZUM AETZEN VON (T00)»SILIZIUM. single vse

Divse Liste enthilt Gie im Nachtrag vorm 1. Juni 1999 aufgefihrten Schutrechtstamilion. CPGIC

karrigiert umn dan Nachtrag vom 20, Dazambar 2001, Seie 12 ven 186
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31 JONATHAN BOCKMAN  COMPANY: (/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechta

Astgetihre Schutsrechts gelten ale mit Wity zure 1. Apeil 1998 vort SAG in [IFX eingebracht.

198701755 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES VERSENKTEN OXIDS singlo use

U701 756 KOPPELANORDNUNG ZUM EINKOPRELNM VON LICHT EINER single use
HALBLEITERLASER-DIODE N EINE MULTIMODE-GLASFASER

198701757 OPFTORKOPEFLER single use

198701767 VIERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR dual use
ERZEUGUNG VONFILTERSIGNALEN.

198701770 VERFAMREN ZUM QUERSTROMFREIEN BETHEIDEN EINER dual use

GEGENTAKTSCHALTUNGUND ANORDNUNG ZUR
DLURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.

198701780 ODATENUEBERTRAGUNGSVERFAMREN FUER EIN DIGITALES gingle use
VERMITTLUNGSSYSTEMUND ANORDNUNG ZUR
DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS,

198701781 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES BIFPOLARTRANSISTORSE  single use
MIT ISOLIERTERGATEELEKTRODE

198701785 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PLANAREN single use
SELBSTJUSTIERTENHETEROBIPOLARTRANSIS TORS.
198701788 VERFAHREN 2ZUR BASISSTROMREGELUNG EINES single use

SCHALTTRANSISTORS UNDSCHALTUNGSANORDNUNG ZUR
DURCHFUEHRUNG DES VERFAHBENS

198701819 SPHAERISCHE PLANKONVEXLINSE ZUR QFTIGCHEN single use
KOPPLUNG EINES HALBLELNTERLASERS AN EINEN OPTISCHEN
WELLEMLEITER

198701823 VERFAHREN ZUR TEMPERATURREGELUNG VON dual use
GLUEHMKERZEN BE! AESELMOTORENUND
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DEE

VERFAHRENS.
198701844 MONOLITHISCH INTEGRIERBARELR PHASENSCHIEBER-VCQ, mingle use
198701847 HYRISTOR MIT EINSTELLBARER KIPPSPANNUNG. dual uge

198701860 DREIDIMENSIONALE 1-TRANSISTORZELLENANORDNUNG FUER single use
DYNAMISCHE HALB-LEITERSPEICHER MIT
GRABENKONDENSATOR UND VERFAHREN ZU} IHRER HER-
STELLUNG.

198701886 SCHALTUNGSANCORDNUNG ZUM SCHUTZ VOR dual uag
VERPOLUNGSSCHAEDEN FUER LAST-KREISE MIT EINEM MOS-
FET ALS SCHALTTBANSISTOR

198701088 COPTISCHER SCHALTER. single use

198707895 INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single uae
ABTRENMUNG VON FARRRBIL O-AUSTASTEYNGHRON-
BIGNALANTEILEM.

198701914 VERFAHRBEN UND DATENTRAEGERANCOROMNUNG ZUR dual use
ECHTHEITSERKENNUNG VONSFPEICHERGHIPS,

Digas | iste enthalt die im Nechirag vom 1. Juni 1999 aufgefinrien Schutzrechtstamiten,  CPCIC

karigiat um den Nachitrag vom 20. Dazember 2001, Seite 13 van 18¢
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D JONATHAN BOCHMAN  COMPANY ! C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassunyg dos Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use} Schutzrechte

Autgetiihrs Schutzmechte gelten als it Wikung zum 1. Apell 1999 von SAG In IFX eingabracht.

Infingun

1987019168 VERFAMRBEN UND SCHALTUNG ZUM dual use
MANIPULIERGESCHUETZTEN ENTWERTEN VONEE-PROM-
EPEIGCHERMN.

198707933 VERFAHMEN ZUM GURTEN VON ABSTIMMDIQDEN MIT zingle use

FLIEGSENDEM UEBERGANGDER
KAPAZITAETSGLEICHLAUFGRUPFEN,

198701170 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG dual uze
HOCHWAERMERESTAENDIGER DHELEKTRIKA.
198703171 WAEBMEBESTAENDIGE POSITIV ARBEITENDE dual uge

STRAHLUNGSEMPFINDUCHEGEMISCHE UND VERFARREN ZUR
HERSTELLLIN WAERMEBESTAENDIGERREL IEFSTRUKTUREN

198703172 WAERMEBESTAENDIGE POSITIVRESISTS UND VERFAHREN dual Lse
ZUR HERSTELLUNGWAERMEBESTARNDIGER
RELIEFSTRUKTUREMN.

198705303 VERFAHREN ZUR ANLAUFSTROMBEGRENZUNG EINES dual use
GLEICHSPANNUNGSWANDLERS,

198705304 KALIBRIERUNGSVERFAMHREN FUER REDUNDANTE A/D- UND single use
BA-UMSETZER MITGEWICHTETEM NETZWERK.

198707410 SEMICONDUCTOR WAFEM DICING TECHNIQUES single use
198707446 LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR DEVICE. single use
198708001 “INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT "LATCH- single use

UP'SCHUTZESCHAL TUNG INKOMPLEMENTAERER MOS
SCHALTUNGSTECHNIK"

198708013 VERFAHMBEN UND SCHALTUNGSANOQRDONUNG ZUM single use
PARALLELEN EINSCHREIBENVON DATEN IN EINEN
HAL Bt EITERSPEICHER.

198708014 SCHALTUNGSANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM TESTEN single use
VON SPEICHERZELLEN.

198708018 MEHASTUFIGE INTEGRIERTE DERKQDEREINRICHTUNG, single use

198708020 MEHRSTUFIGE INTEGRIERTE DEKQDEREINRICHTUNG. single use

198708039 STECKER FUER LICHTWELLENLEITER MIT sirghe use

ENTRIEGELUNGEHEBEL

198708046 VERFAMAREN UND MESSVORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER  single use
DIFFLISIONSLAENGEVON MINORITAETSLADUNGSTRAEGERN
2ZUR ZERSTOERUNGSFREIEN DETEKTIONVON DEFEKTEN UND
VERUNREINIGUNGEN IN HALBLEITERKRISTALLKOERPERNM,

198708047 VERBFAHREN ZUR KENNZIEICHNUNG VON single use
HALBLEITEROBERFLAECHEN
198708123 "INTEGRIERTE SCHALTUNG MT "LATCH-{I1F"- single use

SCHUTZESCHALTUNG IN KOMPLE-MENTAERER MOE-
SCHALTUNGSTECGHNIK"

Disss Liste sriniit die m Nachirag vom 1, Juni 1808 aufgefuhiten Schutzrechistamilien, CPCIC

korrigiert um den Nachirag vom 20. Dazxambaor 2007, Sajte 14 van 188
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anilage D2 (single use} und D3 (dual use) Schutzrechte

Aatgetdtie Schutrechte gelten abx ot Widaang zum 1. April 1988 von SAG In 1FX eingebracht,

‘ mf npon

B AR

188708124 "INTEGRIEATE SGHALTUNG MIT "LATCH-LUF - gingle use
SCHUTZSCHALTUNG IN KOMPLE-MENTAERER MOS-
SCHALTUNGSTECHNIK”

198708226 XXX single uze

18801054 VEEFAHMEN ZUA TEMPERATURKONTRQLLE VOMN single use
TEMPERPHROZESSEN IN DER HALB-LEITERTECHMIK.

1948010568 SCHALTUNGSANORDNUNG 2UM SCHUTZE EINER singie uzse

INTEGRIERTEM SCHALTUNG.

198801075 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG CINES DURCH FELDEFFEKT  single use
STEUERBARENBIPOLARTRANGISTORS.

198801083 VERFAHREN ZUM SICHERN VON IN EINEM DATENSPEICHER dual use
ABGELEGTEM GEHELMEN COOEDATEMN UND
SCHALTUNGSANCRDNUNG ZLIR DURCHFUEMRAUNG DES VER-

198801103 VERFAHREN ZUM SEFESTIGEN VON ELEKTRONISCHEN dug! use
BAUELEMENTEN AUF SUBSTRATEN UND ANCGRDNUNG ZUR
DURCHFUEHMRUNG DESSELBEN,

198801112 VERFAHAEN ZUR BEDARFSWEISEN BENUTZUNG PES dual use
DATENSPEICHERS EINESMIKROCOMPLUTERS ALS
PROGRAMMSPEICHER.

198801172 VERFAHMREN ZUR BEGRENZUNG DES AUSGANGSSTROMES single use
EINER STROMVERZORGUNG

198801184 HALTEAUNG EINER KUGELLINSE IN EINEM single usa
METALLAGEHRCHEN, INSBESONDEREFUER
OPTOELEXTRONISCHE MODULE, UND VERFAHREN ZU IHRER

HERSTELLUNG.

198801197 SPRITZ-FORAM-VORRICHTUNG FLER QUARZGEFUELLTES single use
KUNSTSTOFFMATERIAL

198801198 SPRITZ-FORM-VORRICHTUNG single use

198801230 VERSCHUESSEARER BEHAELTER ZUM TRANSPORT UND ZUR  single use
LAGERUNG VONHALBLEITERSCHEIBEN,

198801242 "ADDIERZELLE FUER "CARRY-SAVE™ARITHMETIK" single s

192801260 VERFAHEREN ZUM KURZZEITTEMPERN EINER single use
HALBLEITERSCHEIBE DURCHBESTRAHLLING,

18988071265 SCHALTUNGSANORDONUNG ZUM ERFASSEN DER dual une

UEBERTEMPERATLUR EINES HALB-LEITERBAUELEMENTS
198801266 MOS-HALBLEITERBAUELEMENT FUER HOHE SPERRSPANNUNG, gingle use

198801283 VEREAMHBEN ZUR HEASTELLUNG VON GITTERSTRUKTUREN single use
MIT LIM EINE HALBEGITTERPERIODE GEGENEINANDER
VERSETZTEN ABSCHNITEN

198801312 ANORDNUNG ZUR REDUZIERUNG VON RAUSCHEN UND single use
FARBUEBERSPRECHEN EIFERNSEHSIGNALEN,.
198801214 ABSUHALTBARER THYRISTOM. gingle use
Digse Liste enthalt die im Nachirag vorm 1. Joni 1899 aufgefiinnten Schutrrechtsfamilien,  CPCIC
korrigian um dan MNachtrag vom 20, Dexomber 2007, Geite 15 von 186
PATENT
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 {single use) und D3 (dua!l use) Schutzrechte
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Autgetiihree Schutzrechts getten als ot Widang zum 1, April 1869 won SAG in IFX singebracht.

LT AT IR S

1986801322
198801324

BREITBANDSIGNAL-KOFPELEINRICHTUMG.

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ENTNAHME VON IM
WESENTLICHEN REIN SINUS-FOERMIGEN, NETZFREQUENTEM
STROM AUS WECHSELSPANNUNGENETZEN UND
ZURUEBERFUEMRUNG DER ENTNOMMENEN ELEKTIRISCHEN
ENERGIE IN GALVANISCHVERBUNDENE
GLEICHEPANNUNGESSYSTEME.

SCHALTNETITEN MIT SOCHUTZ ZUR BEGRENZUNG EINER
AUSGAMGSSPANMUNG

DIQOE MIT VERBESSERTEM ABSCHALTVERMALTEN
REMNIGUNGEVERFAHREN FUER WASSEMSTOFFPEROXID
VERFAHREN ZUR ZERSTOERUNGSFREIEN BESTIMMUNG

ELEKTRONISCHER INHOMO-GENITAETEN IN
HALBLEITERSCHICHTEN

JUSTIERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM JUSTIEREN
EINES ROBOTERARMSZUM EINSATZ IN AUTOMATISIERTEN
PRODUKTIONSBEREICHEN, INSBESOMDEREIN DER
HALBLEITERTECHMIK

JUSTIERANQRDNUNG UND VERFAHREN ZUM JUSTIEREN
EINER GREIFVORRIGH-TUNG EINES ROBOTERARMSE ZUM
HANDHABEN EINER HALBLEITERSCHEIBE

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR FRIORITAETSALUSWAHL.
LESTUNGS-MOSFET MIT TEMPERATUREENSOR

SOHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZE EINER
INTEGRIERTEN SCHALTUNG VOREINEM AN EINER
EINGANQSSTUFE ANLIEGENDEN UNZULAESSIGEN EINGANGS-
POTENTIAL

VERFAHREN ZUM UNTERSCHEDBARMACHEN VON
ELEKTROMNISCHEN SCHALTUNGENMIT NICHTFLUECHTIGEM
SPEICHER,

VERFAHREN ZUM SCHUTZ VON SCHALTUNGSANORDNUNGEN
MIT ALS ZAEHLEREINGESETZTEM ELEKTRISCH
PROGRAMMIERBAREM NICHTFLUECHTIGEM SPEICHERVOR
GRENZWERTIGER, NICHT EINDEUTIGER PROGRAMMIERUNG
DIESES SPERCGHERS UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR
DURCHFUEMRUNG DES VERFAHRENS.

SCHALTUNGEANORDNUNG ZUM EFFAGSEN DES
KURZSCHLUSHEES BINER MIT EINEMFET IN ARIHE LIEGENDEN
LAST.

QUARZOSZILLATORSCHALTUNG FUER HQEHERE
FREQUENZEN,

PC-KARTE

198801344

1988071348
198801374
198801376

198801380

TIE807381

198801396
1988073939
198801416

198801418

198807419

198801440

198801467

198801469

Bisse Liste enthitit die im Nachtrag vom 1. Juni 1989 aufgefiihnten Schuzrechtsfamilien,

karrigiart um dan Naghtrag vom 20, Dazember 2001,

singie use
eingie use

single use

single use
single use
single use

singla usa

single use

single uso
clual ute
single use

single use

dual use

dual use

single use

dual use

PATENT
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7: JONATHAN BOCKMAN COMPANY:C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechte

Autgetitete Schumrechte galien ale ot Widoursy 2w 1. Aprd 1989 von 348G In IFX eingebracht.

198801494 GATE-SOURCE-SCHUTZSCHALTUNG FUER SINEN LESTUNGS-  dual use

N MOSFET.
198801510 CHIPRESIDENTE ZWISCHENTREBER FUER DISKRETE WSt single use
SYSTEME.
198801533 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINE dual use
DIGITALE REGELUNGDER PHASE VON ABTASTTAKTIMPULSEN.
198801534 NERFAHREN UND SCHAL TUNGSANORDNUNG FUER EINE dual use

DIGITALE REGELUNGDER FREQUENZ UND/ODER DER PHASE
VON ABTASTTAKTIMPLILSEN,

198801541 MULTIEINGANGS-VIER-QUADRANTEN-MULTIFLIZIERER. single use

198801542 VERFAHREN ZUM VERBINOEN EINES HALBLEITERCHIFS MIT single use
EINEM SUBSTRATUND DESSEN VERBINDUNG

198807543 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use

FESTSTELLUNG DES VORHANDEN-SEINS QDER
NICHTVORHANDENSEING MINDESTENE BINER FREQUENZ
BEKANNTENWERTES iN EINEM AUS MEHREREN FREQUENZEN
ZUSAMMENGESETZTEN EiN-GANGSSIGNAL.

198801558 DIFFERENTIELLER OPERATIONSVERSTAERKER MIT single use
GLEICHTAKT-RUECKKOPPEL-SCHALTUNG.
198801578 LEISTUNGSDIODE single use

198801588 PLANARER PN-UEBERGANG HOHER SPANNUNGSFESTIGKEIT.  single use

198801602 WIDERSTANDSSCHWEISSVERFAHREN FUER WERKSTUECKE  dual use
MIT HOHEN SCHEANKMEITSGRAD

198801607 ABSTIMMBARER DFB-LAGER. single use

1598801621 VERFAHBEN ZUM IRREVERSIBLEN UNTERBINDEN DER dual use
DURCHFUEHRUNG DEFINIERTER SPEICHERQPERATIONEN IN
MONOLITHISCH INTEGRIERTEN
MIKROCOMPUTERSCHALTUNGEN.

198801641 HALBLEITERLASERANORDNUNG UND VERFAHREN ZU IMREM  single use
BETRIER

198801681 ANORDNUNG ZUM TIEGELLOSEN ZONENSCHMELZEN single use

198801662 VERFAHREN ZUM GETTERN VON HALBLEITEA-BAUELEMENTEN single use
N NACH DEMVERFAHREN ERHALTENE HALBLEITER-

BAUELEMENTE

198807670 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ENTIEAREN VON IN duzl use
ANALOGER FORM EMPFANGENERDIGITALSIGNALE,

198801671 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ENTZCHREN VON M single Lse

AMALOGER FORM EMPFANGENERDIGITALSIGNALE.

198801678 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHREN EINES ON- single use
CHIP-ZEITVERSCHAGH-TELNS DES ZUGRIFFS AUF
IYNAMISCHE RAM-BAUSTEINE

1898801700 OPTOELEKTRONISCHE SENDE- UMD EMPFANGEVORRICHTUNG single use

Dies anthalt die im Nachtag vom 1, Juni 1998 aufgefinrien Schutzrechtstamilien.  CPCIC
korrigiart um den Nachtrag vom 20, Dazember 2001, Salie 17 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use} und D3 (dual use) Schutzrechts
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Autgetithrie Schutzrechte gethen als mit Widkug 2 1. Aprit 1999 voa SAG In IFX eingahracht.

R e s

@o26/253

Fax Server

ANORDNUNG ZUR BERUEHRUNGSIBLOICN ERFASSUNG DER
DREMZAML EINESROTHzRENDEN ZAHNRADES.

INTEGRIEETE SPANNUNGSVERVIELFACHERSCHALTUNG FUER
NIEDRIGE VER-SORGUNGSSP ANNUNG.
SCHALTUNGEANDRIINUNG ZUM ERKENNEN DES LEERLAUFS
EINER MIT EINEMELEKTRONISCHEN BECHALTER IN REIHE
LHEGENDEN LAST

HALBLEITERSCHALTER MIT EINEM HAUPTTHYRISTOR (UND
EINEM LICHTZUENDBAREN HILFSTHYRISTOR

HALBLEITERSCHALTER MIT EINEM HALUPTTYRISTOR UND
EINEM GETRENNTEN, LICHTZUENDBAREN RHILFSTHYRIZTOR

VERFAMREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUH
ERHOEHUNG DES MAXIMALMOEGLICHEN WIRKLUNGSGRADES,
DER MAXIMAL MOEGLIGHEM FREQLIENZ UND DES MAXIMAL
MOEGLICHEN AUSNUTZUNGSGRADES DER LEISTUNGS-
BAUELEMENTE IN RESONANZWANDLER-SCHALTNETZTEILEN
MIT NULLDURCHGANGSDETEKTOR,

HERSTELLUNGSVERFAHAEN FUER GITTERSTRUKTUREN MIT
UM EINE HALBEGITTERPERIODE GEGENEINANDER
VERSETZTEN ABSCHNITTEN

INTEGRIEREBARE SCHALTUNGSANORONUNG ZUR
VERZOEGERUNG IMPULSFOERMIGERSIGNALL

ELEKTRISCH ABSTIMMBARER HALBLEITERLASER MIT
STEGWELLENLEITER.

VERFAHREN ZUR SE{ BSJUSTIERTEN HERSTELLUNG VON
KONTAKTEN ZWISCHENIN UEBEREINANDER ANGEORDNETEN
VERDRAMTUNGEBERENEN EINER INTEGRICR-TEN SCHALTUNG
ENTHALTENEN LEITERBAMNEN.

INTEGRIERBARE SCHALTUNQSANORDONUNG ZUR
RUEBCKETROMVERRKINGERUNG BEIEINEM INVERS
BETRIEBENMEN TRANSISTOR,

VERFAHMREN ZUM EINPASSEN EINER KUGELLINGE

VERFAHRBEN ZUR FIXIERUNG VON LICHTWELLENLEITERN IN
EINEMSTECKERGEHAEUSE.

STECKERSTIFT FUER EINEN LICHTWELLENLEITER-STECKER.
CMOS-DIFFERENIIALKOMPARATOR MIT OFFSETSPANMNUNG
CMOS-PULEWEITENMODLUH ATOR
CMOS-SPANNUNGSHEFERENT,

VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG UND VERARBEITUNG VON
KORREKTURWERTEN FUERSELBSTRKALIBRIERENDES A/D-UND
D/ia-WANDLER UND RECHENWERK ZUR DURCH-FUEHRUNG
DES VERFAHRENS

SELBSTHKALIBRIERENDER A/D- UND D/A-WANDLER.

198801731

198801733

198801748

188801762

198801763

198801764

198801765

THR801785

198801786

1898801813

196801823

198804078
198804100

198804116
198805307
198805303
198805304
1988053058

188805306

Divss Liste enthiit die im Nachwag vorn 1. Juni 1999 aufgefihrten Schutzrechsfamiien.

kgrrigien yrn gdan Nachtrag vom 20. Dazembar 2007

dual usea
dual use

il se

dual yse
cual use

single use

singla use

single use
gingle use

single use

single use

single use
single use

single use
single use
single use
single use
single use

single use
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in 1IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual uge) Schutzrechta

Arifgetitrte Schuteckde oalten ale enlt Wikiing zum 1. Apel 1999 won SAG In 1EFX singabracht.

198805307 SENSORSCHALTANCORDNUNG, dual uce

198805308 SELBSTRALIBRIERENDER A/D-D/A-WANDLER, single use

198807460 OQIGITALLY CONTROLLED MONCGLITHIC ACTIVE PHASE SHIFTER single use
APPARATUS

1988074658 MIXED CMLU/ECL MACRO CIRCUITAY single use

198807468 WIDEBAND SOLID-STATE ANALOG SWITCGH single une

198807472 MONOLITHIC DOUBLE BALANCED MIXER WITH HIGH THIRD singlo uzo
ORDER INTERCEPTFOINT EMPLOYING AN AGTIVE
DISTRIBUTED BALUN

198807474  IMPROVED GAIN VIA INCREASED DEPTH OF MODULATION OF  single use
INNEB-PAIR TALCURRBENT QFEN LOOPF AMPLIFIERS

198808008 HELOUNDANZODEROQDER EINES INTEGRIERTEN single use
HALBLEITERSPEICHERS.

TH8808012 GATTERSCHALTUNG MIT MOS-TRANSISTOREN, single use

198808062 ZAEMLER-ZEITGERER-SCHALTUNG FUER EINEN single uge
MICROCONTROLLER.

198808070 ECL-CMOS-WANDLER single use

1892808078 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINEM single use
SPEICHERBEREICH.

19e808079 BIPOLARTRANSISTOR ALS SCHUTZELEMENT FUER eingle uce
INTEGRIERTE SCHALTUNGEN,

198808102 VEREAMAEN ZUE BAZERUNG VON MODULEN AUF EINEM single use
TRAEGEHR.

198808105 SENSORANORDNUNG ZUM NACHWEIS VON GASEN DURCH dual use
EXOTHERME KATALY-TISCHE REAKTIONEN

TORG0T032 ESO-SCHUTZSTRUKTUR single use

198901042 SCHALTUNGEANORDNUNG FUER EIN FRAEISCHWINGENDES single use
SPERRWANDLER-SOHMALTNETITEIL .

198901075 ABSTIMMBARER HALBLEITERLASER single use

198901089 SCHALTUNGSANOERDNUNG FUEH EINE VERSTAERKERSTUFE.  single use

198301122 INTEGRIERBARE AMPLITUDENGEREGELTE single use
OBZILLATORSCHALTUNG.

198801150 SCHUTZECHALTUNG GEGEN UEBEASPANNLUNGEN FUER MOG-  single use
BALELEMENTE,

198901153 ZUSAMMENSETZUNG EINES MIKROKONTROLLERS. gingle use

198901166 THYHISTOR MIT VERBESSERTEM ABSCHALTVERHALTEN single use

198901181 OOPPCL-PIN-PHOTOQOIODE MIT SPERRENDEM P-N single use
VEBERGANG ZWISCHEN SUB-STRAT UND
ABGORPTIONGSCHICHT,

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1998 aufgefiihrten Schutzrechistamilien, " GPCIC

korrigiert um den Nachireg vom 20, Dezermbear 2001, Soite 18 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (asingle use) und D3 (dual use) Schutzrechie

Aufgetiiirte Schuteeschte aalion ale oot Widang zum 1. Apci 1999 vont SAG In 1FX gingabrackt

198801183 SCHALTUNGSANORDNUNG UND VORRICHTUNG ZUR single useo
KONTAKTLOSEN SOLLWERTVORGARE FUER EINEN MIT
MIGHTMAGNETISCHEM WERKSTOFF UMHUELLTEN
INTEGRIERTEN SCHALTKRELS

1908904192 VERFAMMEN ZUM ERZEUGEN EINER PHOTORESISTSTRUKTUH, single use

194901193 HOGHAUFLOESENDER PHOTORESIST single Use
18901220 INTEGRIERBARE VERSTAERKERSCHALTUNG. single ke
198901228 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINES FLANAREN PN- single use
LIEBERGANGS HOHERSPANNUNGSFESTIGKEIT
188801256 INTEGRIERBARE FREILAUFSCHALTUNG single use
198901259 SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINEN SYNCHHEONZAEHLER  single use
198001280  INTEGRIERBARE VERSTAERKERSCHALTUNG. single use
198907300 STATISCHER SPEICHER MIT FIPELINEREGISTERN. single use
198901301 STATISCHER SPEICHER single use
198901302 STATIECHE SPEICHERZELLE single use
198901309 FPHOTOSTRUKTURIERUNGSVERFAHREN aingle use

198901311 VERFAHREN ZUR MASSHALTIGEN STRUKTURUEBERTRAGUNG single use

198901312 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG AETZRESISTENTER single use
STRUKTUREN
19801313 ROCKENENTWICKELBARES RESISTSYSTEM single use

1989071353 INTEGRIERBARER SIGMA-DELTA-MODULATOR IN SWITCHEDR-  aingle use
CAPACITOR-TECHNIK

198801354 INTEGRIERBARER SIGMA-DELTA-MODULATOR IN SWITCHED-  single use
CAPACITOR-TECHNIK

198901364 SCHALTUNGSSTRURKTUR MIT EINEM LATERALEN single use
BIPOLARTRANSISTOR

198801382 HALBLEITERSPEICHERANQRDNUNG MIT KONDENSATOREN single use
MIT ZWEI IN EINEMGRABEN ANGEQRDNETEN ELEKTRODEN
LUND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG,

1985901404 MONOLITHISCH INTEGRIERTE LASCRDIODE-WELLENL EITER- singla usa
KOMBINATION

198907411 ANORONUNG ZUM QPTISCHEN KOPPELN CINCS single uae
ELEKTROQPTISCHEN WANDLERMO-DULS MIT EINEM
LICHTWELLENLEITER MITTELS ZWEIER LINSEN

198501424 COMOS-ECL-WANDLER single use

198801435 TRANSPORTVORRICHTUNG FUER EIN DOPPELLAGIGES mingle Use
FOLIENBAND

198901438 HALBLEITERBAUELEMENT MIT FPASSIVIERUNGSSCHICHT dual use

198901441 VERFAMREN ZUR ERZEUGUNG WENIGSTENS CINCR single use
LEITERBAHNKREUZUNG.

Diese Liste enthait die im Naghtrag vem 1. Juni 1989 aufgefiihirten Schutrrechtsfamilian, CPGIC

korrigiert um dan Nachtrag vom 20, Dazaermbar 2001, Soita 20 von 186
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GJIJONATHAN BOCKMAN  COMPANY :C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 {dual use) Schutzrechte

Auatgetihrie Schutzeechie gelten ate mit Widaing zum 1, Aprll 1999 von SAG I X eingebicacht,

198001442 VERFAMREN UND VORRICHTUNG ZUM INTERNEN single use
PARALLELTEST VON HALB-LEITERSPEICHERN.

198901454 THYRISTOR MIT ANODENSEITIGEN EMITTERKURZISCHLUESSEN dual use

188901455 VERFAHREN ZUM VERBINDEN YON ZWEI single use
SCHEIBENFOERMIGEN KOERFERM AUS MATERIALIEN
UNTERSCHIEDLICHER THERMISCHER
ALISDEHMNUNGSKOEFFIZIENTEN UND DESSEN VERWENDUNG

1989014586 VERFAHREN ZUR ORTSAUFGELOESTEN BESTIMMUNG DER single use
DIFFUISIONSLAENGEVOMN MINORITAETSLADUNGSTRAEGERN IN
EINEM HALBLEITERKRISTALLKOERPERMIT HILFE EINER
ELEKTROLYTISCHEN J&LLE,

198901462 VERFAFREN ZUM GROSSGFLAECHIGEN ELEKTRISCHEN single use
HONTAKTIEREN EINESHALBLEITERKRISTALLKOERPERS MIT
HILFE VON ELEKTROLYTEN

198901463 VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER single use
REXKOMBINATIONSGESCHWINDIGKE!T
VONMINORITAETSTRAEGERN AN GRENZIFLAECHEN ZWISCHEN
HALEBLEITERN UNDANDEREN SUBSTANIEN,

1988901480 SCHUTZSCHALTUNG GEGEN UEBERSPANNUNGEN FUER MOS-  single uge
BAUELEMENTE

198801482 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORONUNG ZUR single use
VERMEIDUNG VON UEBERLAEUFENBE| EINEM ADAPTIVEN,
REKURSIVEN WELLENDIGITALFILTER MIT FEST-
KOMMAARITHMETIK.

198901487 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCMUTZ ELEKTRONISCHER single use
SCHALTUNGEN VOR UEBERSPANNUNG.

188801507 VERFAHREN UND NETZWERKANORONUNG ZUR ERZIELUNG tlual use
EINER STETIGENAENDERUNG DER
UEBERTRAGUNGSFUNKTION EINES ADAPTIVEN
REKURSIVENNETZWERKS ZUR VERARBE ITUNG
ZEITDHEKRETER SIGNALE,

198501511 VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR VERBESSERUNG DES cual use

DYNAMIKBEREICHE EINESADAPTIVEN REKURSIVEN
NETZWERKS ZUR VERARBEITUNG ZEITDISKRETERSIGNALE,

198801625 PIN-FET-KOMBINATION MIT VERGRABENER P-SCHICHT single use
198901529 EINGANGISCHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE single use
SCOHALTUNGEN,

193801648 OHMSCOHER KONTAKT FUER EINE P-LEITENDE SCHICHT EINES  single uso
INFP-BUBSTHATESVON FOTODIODEN UND VERFAHREN 2U
DESSEN HERSTELLUNG

1989015858 HERSTELLVERFAMREN FUER EINE POLYKRISTALLINE aingle yae
SILIZIVMSCHICHT MITDEFINIERTER KORNGROESSE UND
TEXTUR.
198901557 INTEGRIERTE SCHALTUNGESANORDNUNG, single uso
Diese Listg emhalt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1989 aufgefiifrten Schutzrechisfamiien,  GRGIC
karrigiort um dan Naghtrag vom 20. Desember 2001, Solto 21 von 186
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2 JONATHAN DBOCKMAN COMPANY : C/0 MORRIGON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 {dual use) Schulzrechte
Aupigetitute Schutemehte galten als mit Widoureg zom 1. Aprit 1999 von SAG in IFX singehracht,

lnﬁ}znw

ViR AR L
e

198801564 VERFAHREN ZU EINER CODIERUNG EINER ELEMENTFOLGE single use
UND EINRICHTUNGZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.

198901595 VCRFAHREN ZUR SPEICHERUNG VON VIDIOSIGNALDATEN UND single use
VORRICHTUNGZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAMRENS

198901589 NANULLFPUNKTDETEKTUOR FURR EINEN OFTISCH STEUEBBAREN  single uso

THYRISTOR.
198901605 QOPTISCH GEGENGEKOPPELTER VERSTAERKER. single uze
198801623 SCHALTUNGSANORONUNG ZUR single use
NACHLAUFSYNCHRONISATION.
198901640 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG VON TITANSILIZID single use

ERHOEHTER HOCH-TEMPERATURFESTIGKEIT BEI DER
HERGTELLUNG VON
HOCHINTEGRIERTENHALBLEITERSCHALTUNGEN
198901648 OFEN ZUM FLUSSMITTELFREIEN LOETEN ODER KLEBEN VON  single use
HALBLEITER-MIKROCHIPS.

198801650 VERFAHREN ZUM VERBINDEN VON HALBLEITERCHIPS MIT singhe use
EINEM WAFER

1H8807630 LICHTSTEUEHBARES MALBLEITERBAUELEMENT MIT EINEM single uze
FELDEFFEKT-TRANSISTOR

188901685 OPTOELEKTRONISCHES WANDLER MIT EINER single use
LINSENKOPPRELOPTIK,

198801699 ECINGANGSSCHUTZISTRUKTUR FUER INTEGRIERTE single use
SCHALTUNGEN.

18988901719 EINGANGESECHUTZSTRUKTUN FUEE INTEGHRIESTE single usc
SCHALTUNGEN

192901730  INTEGRIERT OPTISCHE ANORDMUNG MIT WENIGSTENS EINEM  single use
AUF EINEMSUBSTRAT AUS HALBLEITERMATERIAL
INTEGRIERTEN QPTISCHEN WELLEN-LLEITER

198801741 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERHOEHUNG DER single use
ALISGAMGESPAMMUNG INERELEKTROMISCHEN SCHALTSTUFE

1883901744 OQOFTOKOPPLER. single use

198901748 VERFAHREN ZUR GLOBALEN PLANARISIERLUNG VON gingle use
OBERFLAECHEN FUER INTE-GRIERTE
HALBLEITERSCHALTUNGEN

1988901752 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES singie use
HETEROQBIPOLARTRANSISTORSMIT SEFPARATION DES
KOLLEKTORANSCHELUSSES

198801764 VORRICHTUNG ZUM PARALLELEN AUSEICHTEN DES single use

AUFLAGEFLAECHEN ZWEIERBAUTLILE UND VERFAMREN ZUM
BETRIEB DER VORRICHTUNG.

198901790 VERFAMAEN ZUR DURCHFUEHRUNG EINES DATENTRANSFERS single use
IWIBCHEN ANEINEM BUS ANGESCHLOSSENEN MODULEN

Diege Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1399 aufgeflihrten Schutzrechisfamilien, CPCIC
korrigiert umn dan Nachtrag vom 20, Dezembar 2001. Seite 22 von 188
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0 JONATHAN BOCKMAN  COMPANY :C/( MORRIGON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Antlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutrrechte

Agetidbete Schutzohts goliec ale colt Widiing zom 1. Aprd 18999 voa SAG in IFX ekunebractt

198801797 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR GENERIERUNG single use
KOMBINATORISCHER BINAERERLOGIK MIT MULTIPLEXERM
UND INVEBTERN

198801798 BIPOQLARTRANSISTOR MIT VERMINDERTER BASIS/KOLLEKTOR- single use
KAPAZITAET UNDVERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

1984901799  OMOS-KOMPATIBLER BIFOLAMRTRANSIGTOR MIT single use
VERRINGOERTER KOLLEKTOR/GUB-STHAT-KAPAZITAET UND
VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

198901801 VERFAHREN ZUM ANISOTROPEN ACTEZEN VON SILIZIUM single use
198301817 SCHALTUNGSANORDNUNG FUER CACHE-SEEICHER singla use

198801847 VERFAHREN ZUR ERHOEHUNG DER SPANNUNGEFESTIGKEIT  single use
CINES MEHRSCHICH-TIGEN HALBLEITERBAUELEMENTS

198907889 TYRISTOR MIT GROSSER SPERRFALRHIGRET IN dual use
BLOCKIERRICHTUNG

198901870 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KOERPERS AUS single use
SILIZIUM,

198907877 SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN SCHALTNETZTEIL. single use

198901882 SCOHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN GEREGELTES single use
SPERPBWANDLER-SCHALTNETZ-TENL.

198901883 SCHALTUNGSANORONUNG FUER EIN SPERRWANDLER- single use
SCHALTNETZTEL.,

1989078858 SCHALTUNGSANORONUNG FUER EIN SPERRWANDLER- single use

SOHALTNETZTEIL,
198901906 SCHALTUNGSANORDNUNG 2UH BILD-IN-BILD-EINBLENDUNG IN single use
RINEM FERNSEH-GERAET MIT NUR TINDM TUNER

198801925 BERTIEBSSPANNUNG-UEBERWACHUNGSESSCHALTUNG singfe use

198901928 EINGANGSSCHUTZSTRUKTUS FUCH INTEGRIERTE single usa
SCHALTUNGEM,

198901844  INTEGRIERBARE FREQUENIVARIABLE single use
QEZILLATORSUHAL TUNG,

198801951 MOOUL MIT MINDESTENS EINEM HALBLEMERSCHALTELEMENT =single use
LIND EINERANSTEUERSCHALTUNG

198801966 HALBLEIMERSCHEIBE MIT DOTIERTEM BITZHAHMEN single use

198901990 VERFAHREN ZUM ANISOTROPEN TROCKENSAETZEN VON single use
ALUMINIUM BZW ALUMINIUMLEGIERUNGEN ENTHALTENDEN
RRITEROAHNEN IN INTEGRICRTENHALBLEITERSCHAL TUNGEN

198902012 SONDERFEICHENSATZ FUER TELETEXT single use
198903027 SCHUTZSCHICHMT FUER ELEKTROAKTIVE single use
PASSIVIERSCHICHTEN,
198903029 ELEKTROAKTIVE PASSIVIERSCHICHT single use
198903118 LICHTEMPFINDIICHES GEMISCH, single use
Diese Liste enthalt dle im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefiihrten Schuzrechtsfamilien,  CPCIC
karrigiart um gen Nachtrag vom 20. Dazember 2007 . Splte 23 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechite
Avdgetlhre Schutrrschte galtten als mit Widcung zom 1. Sprll 1990 von SAG n (EX aingebrachkt,
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198903155

198903209
198903292

198904023

188805301

188905304

198905305

198807412
188907441

198908002
198808003
128908018

188308032

188808039

198908042

198908073

138308077
188908079
199001001

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Jeni 1999 aufgefUhrten Schutzrechtstamilien,

HERSTELLUNG HOCHWAERMEBESTAENDIGER
RELIEFSTRUKTUREN.

PLANARISIERENDES DIELEKTRIKUM

VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON EINKRISTALLINEM
SILHUMEARBID,

VERBINDUNG ZWISCHEN EINEM OFPTOELEKTRONISCHEN
HALBLEITERBAUELEMENTUND EINEM
LICHTWELLENLEITERENDE

SCHALTUNGSANORDNUNG 2ZUH
TEMPERATURUEBERWACHUNG VOMN IN EINEM HALB-
LEITERSCHALTKBEIS INTEGRIERTEN LEISTUNGS-
SCHALTTRAMNSISTOREN.

BCHALTUNGEANORDNUNG ZUR IDENTIFIKATION
INTEGRIERTER BALBLEITER-GCHALTKREISE.

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR IDENTIFIKATION
INTEGRICRTER HALBLEITER-SCHALTKREISE.

MEMT STRUCTURE

PROCESS FOR EXTRACTING LOGIC FROM THANSISTOR AND
RESISTOR DATAREPRESENTATIONS OF CIRCUITS

INTEGRIERTER MALBLEITERSPEICHER.
INTEGRIERTE REFERENZSPANNUNGSQUELLE,

INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER VOM TYFP GRAM UND
VERFAMREN ZUSEINEM TESTEN.

SENSQRANQRDNUNG MIT EINEM GASSENSOR UND EINEM
KATALYSATOR ZUMNAGHWEIS VON GASFOERMIGEN
VERBINDUNGEN

VERFAHREN UND NETZWERKANQRADNUNG ZUR GEWINNUNG
DES GRADIENTEN DEBAUSGANGSSIGNALE EINES
GEGEBENEN NETZWERKES ZUR VERARBEITUNG ZEIT-
DISKRETER SIGNALE BEZUEGLICH DER
NETIZWERKPARAMETER

QEENLATORSCHALTUNG FUER DIFFERENTIELLE
AUSGAMGETRIGNALE,

VERFAMREN ZUR AUTOMATISCHEN
SPRACHRICHTUNGEZUMSCHALTUING UND SCHAL-
TUNGSANORDNUNG ZUR DUBCHFUEHRUNG DES
VERFAHRENS,

METALLIONENQUELLE
HALBLEIMTERSFEICHER.

VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINES SELBSTHISTIERTEN
EMITTER-BASIS-KOMPLEXES

karrigiart um den Nachtrag vom 20, Dazamber 2001,

single use

single usa
chaal uge

single use

single use

single use
single use

single use
single use

single use
single use
single use

dual use

dual use

dual use

dua! use

single use
gingle use
single: use

CPCIC

Seite 24 vin 1886

PATENT
REEL: 024114 FRAME: 0364



031972010 15:25 FaAX 703 TEO 7777 MORRIZON FOERSTER @ o33/253
USPTO 2/24/2010 7:59:30 PM PAGE 34/232 Fax Sorver

JJONATHAN BOCKMAN COMPANY /0 MORRISON AND FOERSTER LLP

‘mﬂimo

PR LT AL NS S

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrachte

Autgetlitvte Schutzmechte gelen als mit Widing zum 1. Apedl 1999 vor SAG In IFX singebracht

198001041 CHIPTRAZGER FUER EIN MIKROWELLEN- single use
HALBLEITERBALELEMENT
199001085 KOMPARATORSCHALTUNG. single use

1990010688 VERFAHREN ZUR DEMODULATION VON SECAM-CQODIERTEN single use
FARBFEMNSEHSIGNALENMIT ZEILENVERKOPPELTEM TAKT
UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCH-FUEMBUNG DES
VERFAMRENS

199001064 EINCANGSECHUTZSETRUKTUR FUER INTEGRIERTE singhe use
SOHALTUNGEN

199001071 EINRICHTUNG ZUM EINBLENDEN EINES ERSTEN BILDES IN EIN  single use
ZWEITESBILD AUF EINEM BILDSGHIRM,

199001085 ANALOGE LEIMTUNGSANSCHAL TUNG cual use

199001102 ELEKTRONISCHER SCHALTER dual use

199001111 VERFAHRREN UNQ SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR dual use
FEGELUIEBERWACHUNG

1990071117  INTEGRIERBARE TRANSISTORSCHALTUNG ZUR ABGABE single use

LOGISCHER PEGEL
1990401128 THYRISTOR MIT REFLEXIONSARMER LICHTZUENDETRUKTUR  dual use

199001129 VERFAMREN ZUR DEFINIERTEN SPANNUNGSEINSTELLUNG BEL single use
VUEBERKOPFZUEND- FESTEN HALBLEITERBAUELEMENTEM
UND HALBLEITEBBAUVELEMENTE MIT DEFI- NIERTER
UEBERKOPFZUENDSPANNUNG

195001159 CUMINESZENZHODENVORRICHTUNG MIT single use
SCHUTZEINRICHTUNG ZLUR BEGRENZUNGDES
DURCHLASSTROMES BElI ANLIEGENDER WECHSELSPANNUNG.

199001180 ADAPTIVES REKURSIVES DIGITALFILTEH. single use
199001167 ZWEIDARAHT-VIERDRAMT-UMSETZER. dual use
199001168 ZWEIDRAHT-VIERODHAHT-UMSETZEH, dual use

199001188 VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER single use
TITANNITRID-SCHICHT FUER HOECHETINTEGRIERTE
SCHALTUNGEN MITTELS
CHEMISCHERDAMPFRPHASEMNABSCHEIDUNG

1990071188 VERFAHREN UND VORBICHTUNG ZUR HEMSTELLUNG VON singtc usc
LEIMENDEN SCHIGHTENCQDER STRUKTUREN FUER
HOECHSTINTEGRIERTE SCHALTUNGEN

199007200 PHASENMASKE FUER DIE PROJEKTIONSPHOTOUTHOGRAPHI single use
LMD VERFAHREN ZUDEREN HERSTELLUNG

199001207 CORDIC-PROZIESSOR FUER VEKTORDREHUNGEN IN CARRY- dual use
SAVE-ARCHITEKTUR

199001236 INTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER MIT single use
PARALLELTESTMOEGLICHKEITUND REDUNDANZVERFAHREN,

Diese Liste emthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgeflihrten Schutzrechwsfamiien,  CPCIC
korrigien um dan Nachtrag vom 20, Daezarmbar 2001, Seite 25 ven 186
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Kurzfassung das Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutrrechte

Aufgetitrte Schutzrechile gellan ale mit Wikursg zom 1. Spcil 1999 w AL i IFX aitgrbeacht.

@ o34/253

Fax Server

SCHALTUNGSANORONUNG ZUR BEREICHSUMSGHALTUNG IN
TUNERN

SCHALTUNGEANORONUNG ZUR BEREICHSUMSCGHALTUNG IN
TUNERN.

VERFAHREN ZUR FARBKANTENVERBESSERUNG BEI DER
DARSTELLUNG VON FARB-FERNSEHBILDERN UND
FERNSEHGAERAET ZUR DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS.

INTEGRIERTER HALBLEITERSPLICHER
HERSTELLVERFAMAEN FUER EINEN LEISTUNGS-MISFET

VERFAHAREN ZUR HERSTELLUNG YON BIPFOLARTRANSISTOREN
MIT EXTREM RE-DUZIERTER BASIS-KOLLEKTOR-KAPAZITAET

UEBERABTASTENDER ANALOG-DIGITAL-UMSETZER MIT
RAUSCHFILTERUNG INSWITCHED-CAFPAGITOR-TECGHMNIK

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DOTIERTES
POLYSILIZIUM UND METALL-SHLIZID ENTHALTENDEMN
MEHRSCHIGHTGATERLEKTRODE FUER EINEN MOS-TRAN-
SISTOR.

INDUKTIVER ANNAEHERUNGESCHALTER MIT GERINGER
TEMPERATURABHAENGIG-KEIT

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR REGELUNG DER AMPLITUDEN
EINES OSZILLATORS.

VERFAHREN ZUR KOMPENSATION VON PHASEN-und
FREQUENZFEHLERN
EINESQUADRATURPHASENMODULIERTEN TRAEGERSIGNALS
LN ANOHDNUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES VERFAHRENS
VERFAMREN ZUM MESSEN KLEINER PHASENDIFFERENZEN
LIND SCHALTUNGSAN-QRDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES
VERFAHRENS.

SENDE- UND EMPFANGEMODUL FUER EINE BIDIREKTIONALE
OPTISCHE NACH-RICHTEN- UND SIGNALUEBERTRAGUNG.
ANCORONUNG MIT SELBSTVERSTAERKENDEN DYNAMISCHEN
MOS-TRANSISTOR-EPEICHERZELLEN.

QUERSTROMFREIE C-MOS-VEASTAERKERSCHALTUNG
SFERRWANDLER-SCHALTMNETZTEIL

SCHALTUNGSANORDNUNG FUCH EINEN PEGELWANDLER ZUM
UMWARNDELN VONTTL-EINGANGESIGNALEN IN ECL-
AUSGANGSSHANALE.,

ANORDONUNG ZUM OFTISCHEN KOPPELN EINES
LASERVERSTAERKER-CHIFS ANEINE LICHTLEITFASER
MITTELS EINER LINSE.

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERBESSERIUING DER
ZEITLICHEN AUFLOESLNGAUFEINANDERFOLGENDER
IMFULSFOERMIGER SHENALE
‘Digse Ligte enthakt die im Nachtrag vom 1. 9 aufgetiihrten Schutzrechtstamilion,
korrigiart um den Nachtrag vam 20, Dazember 2007,

199001263

199001265

193001266

198001287

198001294
193001300

199001312

1990013149

195001324

18990071328

19940071338

189001340

1990017349

189001369

199001371
189001372
199001379

1930071392

199001395

single use
single use
single use
single use

single use
aingle use

single use

single e

single use
single use

dual use

dural e

single use
single use

single use
single wse
sirggle use

single use

sifggle use
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Kurzfassung des Einbringungsvariragaes SAG in IFX

Inﬁﬁnu-n
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte A

"

Aufgetihrie Schulzrechta galtec aly it Wikdiung zam 1. Apcd 1899 von SAG in IEX elngebractt.

199001407 VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN VON LOETHKONTAKTSTELLEN  zingle use
AUF EIMNEN HALE-LEITERGHIP,

199001410 EINRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGSLOSEN DATEN-und cual use
ENERGIEUEBERTRAGUNGSOWIE VERWENDUNG EINER
SOLCHEN

199001412 VERFAHREN ZUR HEASTELLUNG EINES BIFOLARTRANSISTORS single use

193001427 MICROPROCESSOR WITH MULTIPLE BLUIS CONFIGURATIONS single use

199001493 VERFAHREN UND ANQRDNUNG ZUR AUTOMATISCHEN single use
STEUERUNG VON TRANSIS-TOREN.

199001511 THYRISTOR MIT DEFINIERTEM LATERAL-WIEDERSTAND UND dual usa
VERFAHREN 20U DESSEN HERSTELLUNG.

199001517 VORRICHTUNG ZUR LEUCHTWEITENREGELUNG IN single use
KRAFTFAHRZEUGEN

198001525 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES SMD- single use
HALBLEITERBAUEL EMENTES

1930528 VERFAHREN ZUR ILD-IM-BILD-EINBLENDUNG UND single use
EINRICHTLUNG ZUR DURCHFUEHRUMG DES VERFAMRENS

199001529 DIGITALE FERNSPRECGHEINRICHTUNG. dual use

199001597 SCHALTUNGSANCGORONUNG ZUM TESTEN EINES singie use
HALBLEITERSPEICHERS MITTELSPARALLELTESTS MIT
VERECHIEDENEN TESTHITMUSTERN.

199001617 OYNAMISCHER HALBLEITERSPEICHER MIT LOKALEN UND single use
FHNSICHTLICH IHRERANSTEUERFUNKTION QPTIMIERTEN
LESEVERGTAERKER-THREIBERSCHALTUNGEN.

198001698 DOYNAMISCHER HALBLEITERSPEICHER MIT single use
LESCVERSTAERKER-ANSTEUERSCHAL-TUNG ZUR EBZIELUNG
KURZER ZUGRIFFSZEITEN BRI NIEDRIGEM GESAMT-

SEITZENSTROM.

199001622 SHFFOLABTRANSISTOR FUER HOHE LEISTUNG 1M single use
MIKROWELLENLAENGENBEREICH

199001624 WELLENLEITERGITTEN BESTEMEND AUS EINER SICH single use
VERZWEIGENDEN STRUKTUR MIT MEHREREN
NEBENEINANDER ANGEQRDNETEN AUSKOPPEL-

ENDFLAECHEN OPTISCHER WELLENLEITER

199001626 BRECHEINRICHTUNG ZUM VEREINZELN VON ANGESAEGTEN single Lise
UND/ODER ANGE-RITZTEN HALBLEITERWAFERN ZU CHIFS

199001640 VORRICHTUNG ZUR ABTRENNUNG EINER DS HALTERUNG single use
VON HALBLEITER-SYSTEMEN DIENENDEN FOLIE VON EINEM
RAHMENFOERMIGEN TRAEGER SOWIEVERFAMBEN ZUM
BETRIER ER VORRICHTUNG '

1890016471 EINGANQESCHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE single usea
SCHALTUNGEN,

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 1, Juni 1999 aufgetitinten Schutzrechistamilion, CPCIC

Korrigian um dan Nachtrag vom 20. Dozomber 2001,

Saite 2Y von 186

PATENT
REEL: 024114 FRAME: 0367



MORRIZON FOERSTER
P 1= B AV AL

T03 TEO TTVT
EY A YA IR

COMPANY :C/0 MORRTISON AND FOERSTER [

03/19/2010 1526 FAX

L RN il S W

I G A

0:JONATHAN BOCHKMAN

Kurzfussung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use)} Schutzrechts
Autgetitrte Schutzrechts gelien alz mit Wikung 2o 1. Apvll 1909 vonr SAG in IEX elagwbracht.

@An3cs2a3

Fax Sarver

Tnfinenn

199001643

195001659
199001 678
1990071725
199601731

189001 732
199001744

198001 757

199001767

193001783
129001788
199001789
199N 812

193001821
199001839

1880018448

1995001849

183001859
199001867
193001834

199001899

193003111

1990603385

VORRICHTUNG ZUM TRANSPORT VON
MALBLEITERBALUESLEMENTEN

ABSCHALTEBARER THYRISTOR
ECL-MULTIPLEXERANORDONUNG
STEUIRBARER INTEGRIERT OPTISCHER RICHTKOQMPLER,

HALBLEITERCHIF MIT MINDESTENS EINER ELEKTRISCHEN
WIDERSTANDSEIN-RICHTUNG

KUNSTSTOFFGEHAEUSE FUER EINEN HALBLEIMTERCHIP

EINRICHTUNG ZUR SYNCHIRONDEMODULATION
AMPLTUDEMMODULERTERDIGNALE,

TRANSISTORANORDNUNG FUER BIPOLARE INTEGRIERTE
HALBLEITER-GCHALTUNGEN

VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINER DOTIERTEN
POLYZIDSCHICHT AUF EINEMHALBLEITERSUBSTRAT

SPERRWANDLER-8CHALTNETZTEIL
MOSFET-SCHALTER FUER EINE INDUKTIVE LAST.
HALBLEITERBAUELEMENT FUER HOME SPERRSPANNIING.

MONOLUITHISCH INTEGRIERTE LASERDIQDE-WELLENLEITER-
KOMBINATION.

VERFAHRREN ZUM BELOTEN VON LEITERPLATTEN,

VERFAHREN ZUR SELEKTIVEN ABSCHEIDUNG VON WOLFRAM
AUF EINER SILEZIUMOBERFLAECHE

KOMPRESSIONSVERSTAERKER MIT OFFSETKOMPENSATION
IN SCHALTER/KONDEN-SATOR-TECHNIK (8C-TECHNIK)

KOMPRESSIONSVERSTAERKER MIT EINRICHTUNG ZUR
VERMEIDUNCG VON AB-SCHNUEREFFEKTEN

ADAPTIVES BALANCEFILTER,
LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ELEKTRISCH
LEITENDEN SPITZE AUSEINEM DOTIERTEN
HALBLEITERMATERIAL,

DOTIERTEN GLATTEN POLY-KRISTALLINEN SILIZIUMSCHIGHT
FUER HOEGCHSTINTEGRIERTE SCHALTUNGEN

HOCHWAERMEBESTAENDIGE NEGATIVRESISTS UND
VERFAHREN ZUR
HERSTELLUNGHOCHWAERMEBESTAENDIGER
RELIEFSTRUKTUREN

RESISTS UND VEAFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON
RESISTSTRUKTLIREN

Diese Liste srhalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1599 aufgefifrien Schutzredhtstamiien,

single use

single use
aingle uae
single use
single use

single use
single use

single use
single use

singie use
dual use

single use
single uge

single use
single use

single vae
single Lse

dual use
dual Lige
single use

single use

dual use

dual use

S CPCIC

korigiart wm dan Nachirag vom 20, Dozember 2001.
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und 033 (dual use) Schutzrechte

AutgeiiGhrie Schutzrechte gelten ale mlt Witdourg 2ot 1. Apeil 1998 von SAG in 18X vingebracht.

199003561 STANDARD-KUNSTSTOFFGEHAEUSE MIT DARIN dual use
VERKAPSELTEN HALBLEITERCHIPS

199004053 VERFAHREN ZUM KONFEKTIONIEREN EINES single use
LIGHTWELLENLEITERSCHALTERS.

199005301 VERFAHHEN UNUD ANORONUNG ZUR BILDUNG DES singie use
LEITUNGSABSCHLUSSES EINERTELEFONLEITUNG.

199005303 ANALOG-DIGITAL-UMSETZER NACH DEM ERWEITERTEN single use
PARALLELVERFAHREN

199005306 PARALLELER ANALOG/DIGITAL-UMSETZER single use

199005306 CODIERSCHALTUNG. single use

199005307 VORRICHTUNG ZUUR STUFENLOSEN STEUERUNG single use
ELEKTRISCHER VERBAAUCHER NACH DEM
PHASENANSCHNITTPRINZIP, INSBESONDERE
HELLIGKEITSREGLER UND VERWENDLUNG EINER SOLCHEN
VORRICHTUNG,

195005208 VORRICHTUNG ZUR STUFENLOSEN STEUERUNG single use
ELEKTRISCHER VERBRAUCHERNACH DEM
PHASENANSCHNITTPRINZIP, INSBESONDERE
HELLIGKEITSREGLERUND VERWENDUNG EINER SOLCHEN
VORRICHTUNG,

199005309 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DIGITALEN BIT-SERIELLEN single use
SIGNALVERARBEITUNG

199007430 INTEGRATED CIRCUIT PACKAGING single ugo

199008011  SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZ VON ANSCHLUESSEN single use
INTEGRIERTERSCHALTKREISE

199008028 VERFAHREN ZUR HERSTELL UNG VON MIKROKRISTALLIN single use
KUBISCHEN BORNITRID-SCHICHTEN

199008029 HALBLEITEREILEMENT MIT EINER SCHWACH DOTIERTEN single use
SILIZIUM-SCHIGHTMIT EINER PIN-DIODENSTRUKTUR.

199008030 HALBLEITERELEMENT MIT EINEX SIZILIUM-SCHIGHT. single use

193008039 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR NACHLAUFSYNCHRONSATION single use

199008040 VERFAHREN ZUM SCHUTZ EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG  single use
GEGEN DAS AUS-LESEN SENSITIVER DATEN

199008067 PASSIVIERTES HALBLETERBAUELEMENT single uge

199008078 VOARICHTUNG ZUR BEFEHLSBEREITSTELLUNG IN EINEM single use
MIKROPROZESSOR

199008080 VERFAH REN ZUR EINSTELLUNG DES MASSENFLUSSES EINER  single use
GASKOMPONENTEIN EIN EM GASGEMISCH MITTELS
OPTISCHER ABSORPTION UND ANWENDUNGDES
VERFAHRENS.

199008529 VERFGHREN ZUR ERZEUGUNG EINER RESISTSTRUKTUR single use

199008535 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER RESISTSTRUKTUR single use

Diege Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Junl 1998 aufgefihrien Schutzeechisfarmiien, GPCIC

karrighart um den Nachtrag vom 20. Dezomber 2001, Selte 29 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 {(dual use) Schutzrechte
Augatitbetey Schutzrechts gelien als mit Wikung 2o 1. Aprl 1988 von SAG inlFX abngebyacht.

@ o3g/253

Fax Server

189008598
189008699
1990086400
199008601
199008602
198101001
199101002

199167003

195101005

PHOTOSTRUKTURIERUNGEVERFAHREN
N-TERT.-BUTOXYCARBONYL-MALEINHVID
MISCHPOLYMERE.

PHOTORESIST

PHOTOLITHOGRAPHISCHE STRUKTURERZEUGUNG
SPERAWANDLER-SCHALTNETZTEIL

SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN
BETRIEB.

SCHALTUNGSANORNUNG ZUR ABBILOUNG DES COGISCHEN
ADRESSRAUMS EINERPROZESSOREMHEIT AUF DEN
PHYSIKALISCHEN ADRESSRAUM EINES SPEICHERS

VERFAHREN ZUM TESTEN EINES ALS MAKROZELLE AUF EINEM

HALBLEITER-BAUSTEIN ANGEQRDNETEN SPEICHERS NACH
DEM SELBSTTESTPRINZIF.

single use
singie uso
single usgo
single use
single use
gingla use
single use

single use

single use

karrigiart um dan Nachtrag vem 20. Dezamber 2001.

193101070 ANORDNUNG ZUM UMWANDELN EINER OPTISCHEN WELLE single use
KLEINER FLECKWEITEIN EINE WELLE GROESSERER
FLECKWEITE

198101012 AMPLITUDENREGELEINFICHTUNG. single use

199101013 VERPQLUNGS-und UEBERSPANNUNGSSCHUTZ FUER dual yse
SCOHALTUNGSANORDNUNGEN.

1891071022 INTEGRIEATE SCHALTING ZUR ERZEUGUNG EINES RESET- single use
SIGNALS

1997101027 VERFAHREN ZUR REDUZIERUNG DER VERLUSTLEISTUNG B&!  dual use
EINRICHTUNGENZUR BERUEHRUNGSLOSEN DATEN-und
ENERGIEUEBERTRAGUNG SOWIE ANORD-NUNG ZUR
DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS,

199101028 VERFAHREN ZUR REOQUZIERUNG DER VERLUSTLEISTUNG BEf  single use
EINRICHTUNGENZLIE BERUEHRUNGSLOGEN DATEN- UND
ENERGIEUEBERTRAGUNG SOWIE ANORD-NUNG ZUR
DURCHFUEHRUNG DES VERFAHRENS

198107030 VERFAMRBEN ZUR HERSTELLUNG EINER TRAGBAREN single use
DATENTRAEGERANORDNUNG.

199101037 SCHALTUNGSANOREBNUNG ZUR GENERIEALING EINES single usoe
RUECKSETZSIGNALS

199101060 SCHALTUNCGSANCQRONUNG ZUM ERZEUGEN EINES single usg
TAKTSIGNALES MIT EINUMPHASENRECHENWERK

199101084 INTEGRIERBARE TONGEBERSCHALTUNGSANCORDNUNG single use

199101065 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BIFOLARTRANGISTORS single use

199101069 OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT FUER DIE KOPPLUNG single use
ZWISCHEN UNTER-SCHIERLICH DIMENSIONIERTEN
WELLENLEITERN

199101086 INTEGHIERBARER SHUNT-REGLER, duaf use

Bicss Liste enthait die im Machtrag vom 1. Juni 1999 aufgefinren Schutzrechtsiamilien,  CPCIC

Seite 30 von 186

PATENT

REEL: 024114 FRAME: 0370



03A19/2010 15:26 Fax 703 TEBO TTV7TT MORRISON FOERSTER Fo3as253
UEDTO 2/24/72010 7:58:30 PM PAGE 40Q/23%7 Fax Server

D1 JONATHAN BOCHKMAN COMPANY:C/0 MORRIGON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Ardfgetihne Schutzrechte geien ale roit Wikiung zoea 1. Aprdl TERY won TAG I 18X aingutracht,

T

YT

199101083 HRECGELSCHALTUNG FUECR CINEM single use
SUBETRATVORSPANMUNGEGENERATOHR.

199107096 STEUERVERFAHREN FUER EINEN SPANNUNGSWANDLER MIT  single use
GROSSEM EINGANGS-SPANNUNGSEEREICH UND DIE
VERWENDUNG EINES SOLCHEN VERFAHRENS.

199107111 VERFAMREN ZUR DATENUEBERTHAGUNG VON EINER chial yae
STATIONAEREN EINHEIT ZUEINER EINEN DATENSPEICHER
UND EINEN ZUGEMOERIGEN
SCHUTZISPEICHERAUFWEISENDEN BEWEGLICHEN EINHEIT

199701119 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM TESTEN INTEGRIERTER single use
SCHALTUNGEN

1991071120 VERFAHRENUNDSCHALTUNGSANORDNUNGZURNICHTLINEARE single use
N VERKNUEPFUNGZWEIEBERDINAERWORTE.

1991071133 PROZESISORSOHALTUNG. single usa
199101144 GEOMETRISCHERMOS-TRANSISTOR duat use
199101147 TREIBERSCHALTUNGMITVERRINGERTERVERLUSTLEISTUNG  single use
198101154 PEGELUMSETZSCHALTUNG single use
1991071162 VERFAHBENZUMKURZZETTEMPE RN single use
EINERHALBLEITERSCHEIBEDURCHBESTRAHLUNG
1981011864 VERFAHRENZURHERSTEL LUNGEINESTHYRISTORSMIT single use
EINSTELLBARERKHPPSPANNUNG
199101170 VERFAHREN ZUM TESTEN EINES DATENSPEICHERS UNDZ singlo use
UGEHOERIGENSCHUTZ-
SPEICHERSUNDANORDNUNGZURDURCHFUEHRUNGDESVERFA
HRENS,
1991011868 SIGNALPEGELWANDLER single use
199101188 FROCAUF-TRANSISTORSCHALTUNGSANORDNUNG single use
19971071190 AUSGANGEPUFFERVEASTAERKERMITGROSSEMSIGNALHUE single use
199101191 AUSGANGPUFFERVERSTAERKER single use
199101198 EMNRICHTUNG ZUR BEAUEHAUMNGSLOSEN DATEN-UND dual use

ENERGIEUEBERTRAGUNGSOWIE VERFAHREN ZUM BETRIES
EONER SOLCHEN.

1991013196 QSIILLATORSOHALTUNG single use

1991071208 EINRICHTUNG ZUR BERUEMBUNGSLOSEN DATEN-und dual use
ENERGIEUEBERTRAGLING

98101211 SSHALTUNGSANOARDNUNGIZURSIGNALBEGRENIZUNGUNDFELD  single use
STAERKEDETEKTION

199101214 PHOTODETEKTORINSILIZIUMFUERDENSEREICHVONT UM singia Lse
1991012158 QFTQELEKTHONISCHESENDEVORRICHTUNG single use
199101223 DURCH FELDEFFEKT STEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT single use
199101224 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MOS-TRANSISTORS singla use

Diege Liste enthilt die im Nachtrag vam 1. Juni 1999 aufgetihrten Schutzrechtsfamiten,  CPCIC
korrigisrt um dan Nachyag vem 20, Dazember 2001, Sekte 31 von 186
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COMPPANY : C/0 MORRIGON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Agcpa ity Sobwits oo tde gebes ale ool Widoursy zurn 1. Aprill 19948 von SAG In IFX eingebracht,

@Aod0/253

rax =erver

198701228
1987101232

SONDERZEICHENSATZ FURER TELETEXT

SCHALTUNGSANORBRDNUNG ZUM SCHALTEN VON
ANALOGSIENALCM AN EINE AUBS-GANGEKLEMME

SCHALTUNG ZUR KLEMMUNG VON VIDEQSIGNALEN

VERFAHREN ZUR DATENUEBERTRAGUNG FUERR EINCN
HALBLEITERSPEICHER UNDMALBLEITERSPEICHER ZUR
DURCHFUCHRUNG DES VERFAHRENS

SCHALTNETZTEI,

LOGIKSCHALTUNG FUER ASYNCHRONE SCHALTUNGEN MIT N-
KANAL-LOGIKBLOCHK UND DAZL INVERSEM P-KANAL-
LOGIKBLOCK

LEITBAHNANORDNUNG FUER HOECHSTINTEGRIERTE
SCHALTUNGEN

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR KONTAKTLOSEN ENERGIE-und
DATENUEBERTRA-GUNG MIT HILFE VON WECHSELSPANNUNG
UND INDUKTIVEM UEBERTBAGER

HALBLEITERBAUECLEMENT UND VERFAHHEN LU SEINEH
HERSTELLUNG

DREH-TISCH ZUM EINSATZ IN SFRUCHFROZESSANLAGEN

LESTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENT UND VERFAMREN ZU
DESSEN HER-STELLUNG.

INTEGRIERBARER STROMSPIEGEL
OPTOKOPPLER

SCHAL TUNGSANCORDNUNG FUER EZINEN
STROMGESTEUERTEN VERSTAERKER
TTGE-DFE-LASERDIODE,

DURCHSTIMMBARER HALBLEITERLASER AUF
SEMISOLIERENDEM SUBSTRAT.

KOMPAKTE HALBLEITEASPEICHERANORDNUNG UND
VERFAHREN ZU DEREN HER-STELLLUNG.

FILTER MIT EINSTELLBARER ELANKENSTEILHET

INTEGRIERTER FREQUENZSYNTHESIZER-SCHALTKREIS FUER
SENDE UND EMPFANGSBETRIES

VERFAHREN ZUM BELOTEN UND MONTIEREN VON
LEITERFLATTEN MIT BAU-ELEMENTEMN.

DIGITALE LOGIKSCHALTUNG ZUR BESTIMMUNG DES
MINIMUMES QDER DESMAXIMUMSE VOMN ZWE! OPERANDEN

SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN FREISCHWINGENDES
SPERAWANDLER-SCHALTNETZTELL.

INTEGRIERBARE SCHAL TUNGSANCORDMNUNG MIT EINEM
AMAL OGEN NETZWERK

185101334
199101238

199101237

199101239

18991012486

1991012680

199101301

199101308
199101338

199101345
199101355
19910337

199101365
193101366

90137

193101376
199101403

199101405

199701445

199101457

189101464

Digse Liste emhalt die im Nachtrag vor 1. Juni 1889 aufgefihnen Schutzrechtsfamilien,

korrigiart um dan Nachtrag vom 20, Dozembor 2001,

singte use
singie usoe

single use

singla use

single uso
single use
single use

duai uze

single uze

single use
dual uge

singlc use
single use

dual use

single uge
single use

single use

single use
single use

single use
cual use
single use

single use
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COMBANY : C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertirages SAG in IFX

‘Tofinmon

Anlage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechte
Asdcgetlitern Schutrrectte gultee ale roit Widcaowy roee 1, Aol 18299 von SAG in TEX eingmtaacht,

. \'I-'.E‘.‘-ﬁ--ﬂ'f.‘,‘.'hj,

198101470  INTEGRIERTE SCHALTUNGSANOQRONUNG MIT CINEM single use
ANALOGEN NETZWE RK

199101473 INTEGRIERTE HALBLEITERSPFEICHERSCHALTUNG UND single use
VERFAHREN Zi} IHREMBETREIBEN

196101474 INTEGRIERTE HALBLEITERSFPEICHERSCGHALTUNG UND single Lse
VERFAHREN ZU IHREMBETRHEIBEMN

199101491 GERAET ZUM VERARBEITEN VOM IN ZEILEN AUFGETEILTEN single use
VIDESSIGNALEN

1881071483 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SEITLICH single use
BEGRENZTEN, EINKRISTALLI-NEN GERBIETES AUF EINEM
SUBSTRAT UND DESSEN VERWENDUNG ZUR HER-STELLUNG
EINES MOS-TRANSIZTORS UND EINES BIPOLARTRANSISTORS

199101504 EMPFANGSGERAET FUER HOCHFREQUENZSIGNALE single use

199101513 VEBRFAHEBEN ZJUR HERSTELLUNG EINER SELBSTJUSTIERTEN  single use

KONTAKTLOCHAN-ORDNUNG UND SELBSTJUSTIERTE
KONTAKTLOCHANORDNUNG

199101514 VERSTEIFUNGSRING FUER NARDELKARTEN single use

199101515 GERAET ZUM VERARBEITEN VON IN ZEILEN AUFGETEILTEN single use
VIDECSIGNALENMIT EINER DIGITALEN
SYNCHRONABTRENNSTUFE

199101518 VERFAMBEEN ZUR SERICLLEN UEBERTRAGUNG VON DIGITALEN single use
DATEMN

199101666 AIKTIVES OBERWELLENFILTER single use

199101558 CIEFAAELT ZUM VERARBEITEN VON IN ZEILEN AUFGETEILTEN single Lae
VIDEQOSIGNALEN.

189101566 VECHRFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINER GRABENSTRUKTUR IN  single use
EINEM SUBSTRAT

199701867 STEUERBARER SPANNUNGSREGLER single uge

199101578 OATEN-SLICEH-SCHALTUNG single uge

198101578  EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR GEWINNUNG DER single use
BINAEREN DATEN-INFORMATION CINES IN EINEM VIDED-
BASISBANDSIGNAL ENTHALTENENDATENSIGNALES

189101586 VERFAHMREN ZUR STRUKTURIERUNG EINER SCHICHT single use

19911589 ADDIER-VERGLEICHS- singie use
AUSWAHL(ACS)BCHMETTERLINGSSCHALTUNG FUER VITER-
BIDEKODIERE,BEI DER DIE ADBRIERVORGAENGE VON
ZAEHLERN AUSGEFUEHBRTWERDEN

19971071590 SCHALTUNGSANCRONUNG ZUR SIGNALBEGHENZUNG UND single use
FELDSTAERKEDETEKTION.

1991014592 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZ INTEGRIERTER single use

Diese Liste enthalt de im Nachtrag vam 1. Jur 1899 aufgefiinrten Schutzrechmsfamilen,

SCHALTKREISE

worrigiert um dan MNachirag vom 20. Derember Z001,

Sobte 33 ven 1806
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (singla use) und D3 (dual use) Schutzrachte

Autgetifrta Schutzrechte gatter: alu ool Widcarsg zoee 1. Aprll 1998 von SAG in IFX eingebracht

[

199101604 ANORDNUNG ZUM OFTISCHEN ANSCHLUSS MINDESTENS sirtgle use
EINES OPTISCHENSENDE-EMPFANGSELEMENTES AN EINEN
LICHTWELLENLEITER

199101615 HERSTELLVERFAHREN FUER EINEN LEISTUNGS-MISFET single uge

199101634 INTEGRIERTE KOMPARATORSCHALTUNG single use

18959101639 VERFAMREN ZUM SELBSTTEST VON MIKBROPROGHRAMMIEZRTEN single use
PROZESEOREN

199101648 SITLEITUNGSANORDONUNG FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN single use
199101649 SCHALTUNGEANCQRDNUNG ZUR PULSWEITENMORULATION single use

199101656 DIGITALE NACHRICHTENVERMITTLUNGSEINHET dual use

198101685 VERFAHREN 208 SCHNELLEN ABKUEHLUNG BEIM single use
KLIRZZEITTEMPERN EINERHALBLEITERSCHEIBE

1951032071 HOCHWAERMEBESTAENOIGE POSITIVRESISTS LUIND dual usa

VERFAHREN ZUR
HERSTELLUNGHOCHWAERMEBESTAENDIGER
RELIEFSTRUKTURAEN

1899103508 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG CINES BOTTOM-RESISTS single use

199104001 POSITIOMIEREINBICHTUNG ZUR EXAKTEN slfgyfo Lso
POSITIONIERUNGEINES ZYLINDRISCHEN STIFTES

199104015 OPTISCHER SCHALTER single use

198104016 VOHRICHTUNG ZUR KOPPLUNG VON LICHTWELLENLEITERN single use

1997104108 VERFAMREN ZUM TRENNEN CINER OPTISCHEN single use

WELLENLEITERFASERUND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
FINES ENDSTUECKES EINEROPTISCHEN WELLEMNLEITERFASER

199104809 MULTICAST SERVER APRARATUS single use

1991085301 VERFAHREN ZUM SCHUTE EINES NACH DEM dual use
PHASENANSCHNITTPRINZIF GE-STEUERTEN ELEKTRISCHEN
VERBRAUCHERS UND ANOQREDINUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG
DES VERFAHRENS.

199106302 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ANSTEUERUNG EINES MOS- dual use

LEISTUNGSTRANSISTORS
199105303 ANALOGE VEHIOEGERUNGSSCHAL TUNGSANCORDNUNG single use
199107473 PROTECTION APPARATUS FOR SERIES PASS MOSFETS single use
199107474 METHOD OF FORMING SHALLOW JUNCTIONS IN FIELD EFFECT single use
TRANGISTORS
198107478 METHOQD OF DEFPQSITING CONDUCTORS IN HIGH ASPECT sirggle use
RATIO APERTURESUNDER HIGH TEMPERATURE CONDITIONS
198108010 VERFAHREN ZUM ANISOTHOPEN TROCKENAETZEN VON single use

ALUMINIUM BZW . ALU-MIMNIUMLEGIERUNGEN ENTHALTENDEN
LEITERBAHNEBENEN IN
INTEGRIERTENHALBLEITERSCHALTUNGEN

Diese Liste enthalt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1999 autgetinrten Schutzrechwstamiien,  GRGIC
korrigiart um dan Nachtrsg vom 20. Rorambar 2001, Selte 34 von 186
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Auddgetitrte Schutrmechte geiten ale olt Widearwy 2ot 1. Apell 1988 won SAG in IFX singebracht.

QPR 'ATE TN "

DEKODIERTE AUSLESESCHALTUNG

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DOTIERTEN GEBIETES
IN EINEM 5UB-STRAT

SCHALTUNGSETRUKTUR MIT MINDESTENS EINEM
KONDENSATOR UND VERFARREN ZU DESSEN HERDSTELLUNG

FUZZY LOGIC CONTROLLER MIT OFTIMIERTER
SPEICHERORGANISATION

VERFAHREN ZUR FLASMAUNTERSTUEZTEN ABSCHEIDUNG
VOMN SCHICHTEN AUSDER GASPHASE (PECVD) MIT EXTERNER
MIKROWELLENANRECGUNG BEI DERHERSTELLUNG
INTEGRIERTER HALBLEITERBGHALTUNGEN

VERFAHREN ZUR PLASMAUNTERSTUECZTEN
SOHEIBENRENIGLUNG BEI DERHRERSTELLUNG INTEQRIERTER
HALBLEITERSCHALTUNGEN

VERFAHREN ZUM PLASMAAETIEN MIT
MIKROWELLENENERGIEGESFEISTERVORAMNREGUNG DER
AETZGASE BEIDER HERSTELLUNG INTEGRIERTER HALB-
LEIMTERSCHALTUNGEN UND VERWENDUNG DES VERFAHRENS

VERFAMREN ZUM ISOTAOPEN DOWNESTREAM-FLASMAAETZIEN
MIT MIKROWELLENL ANREGUNG BEI DER HERSTELLUNG
INTEGRIERTER HALBLEITERSCHALTUNGEN

EN-TRANSISTOR-SPEICHERZELLENANORDNUNG UND
VERFAHREN ZU DEREN HER-TELLUNG

VERFAHREN ZUM UEBERWACHSEN VON [{l-V-
HALBLEITERMATERIAL

ABSTIMMEARE LASERDIODE.
HALBLEITERMODUL MIT HOHER ISOLATIQNS-UND
WAERMELEITFAEHIGKEIT

VERFAHMREN ZUR SCHNELLEN UND SCHONENDEN REINIGUNG
VON INSBEESONDEREBEIM ABSCHNEIDEN UND AETZEN VON
SCHICHTEN AUF SILIZIUMSUBSTRATENVERWENDETEN
REAKTIONSKAMMERN DURCH PLASMAAETZEN

VEREFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINES PERFORIERTEN
WERKSBTUECKES,

VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINES KONTAKTES ZUJ
EINERGRABENKONDENSATORELEKTRODE

SCHMITT-TRIGGER
INTEGRIEATE SCHALTUNGSANCRONUNG

SOHAL TUNGSANORDNUNG ZUM ZWISCHENSFPEICHERN EINES
BITS UND DERENVERWERNDUNG ALS
ACRESSIWISCHENSPEICHER.

SOHALTUNGEANCORDNUNG ZUR LASTSTROMBEGRENZUNG
EINES LEISTUNGE-MOSFET

199108017
199108033

199108047

199108053

1997108060

1991080617

1899103063

199108064

193108149

188207006

189201021
198201024

198201032

199201036

199201056

199201057
195201065
199201088

199201079

Digse Liste enthilt cle im Nachtrag vem 1. Juni 1998 aufgefiihrten Schutzrechistamiien,

singie use
single Lse

single uze
single uze

single use

single use

single uge

single uae

singie use
single use

single use
dual use

single use

single use
single use

single use
single use
single use

dual use

korrigiort um dan Nachirag vom 20, Dasermber 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autaetdtets Schutzmechts gelten alg tolt Widaing zum 1. April 1988 won 3AG in 1FX singabracht.

1898201088 SYNCHRONES, DIGITALES SCHALTWERK single use

198201110 SCHUTZSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGI-MOSFET, DER ciual use
EINE INDUKTIVELAST TREIBT

199201114  LESTUNGSTRANSISTOR MIT MULTIFINGERKONTAKTEN single use

199201116 SIGMA-DIELTA-MODULATOR single use

199201119 SCHALTUNGSANORGNUNG ZUM UEBERWACHEN EINER single use
VERSORGUNGSSPANNUNG

199201120 VERFAHREN ZUM HERSTECLEN EINES ALUMINIUNM- single uce
PDOMERUNGSPROFILS

199207127 INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT TRANSFERELEMENT single use

199207128 VERFAHRCN ZUM DARSTELLEN VON TEXTEEITEN AUF DEM single use
BILDBCHIRM EINESFERNSEHGERALTS

198201134 INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUH single usea
VERMINDERUNG VONMINORITAETSTRAEGERINJEKTION

199201141 INTEGRIERTER MIKROPROZESSOH single use

199201169 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES single use
FELOEFFEKTTRANSISTORS

199201172 VERFAHHEEN ZUR HERSTELLUNG EINES single uze
BIPOLARTRANSISTORS IN EINEMSUBSTRAT

199201209 TONRUFSCHALTUNG dua! use

198201210 INTEGRIERTER MALBLEITERSPEICHER MIT single use
BEDUNDANZEINRICHTUNG

199201234 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KONTAKTLOGCHS ZU single use
EINEM DOTIERTENBEREICH

199201248 ASYNCHRONE LOGIKSCHALTUNG FUER DEN 2-PHASEN- single use
BETRIEB

199207258 THYRISTOR MIT OQURCHSRUCHBEREICH chbal uso

199201266 AKTIVES FAEILAUFELEMENT cual use

199201268 INFORMATIONSUEBERTRAGUNGSSYSTEM, BESTEHRND AUS dual use
EINER SCHREIB/LESEEINMEIT UND EINER TRAGBAREN
DATENTRAEGERANORDNUNG

199201279 SCHALTEBARE STROMQUELLENSCHALTUNG UND singie use
VERWENDUNG EINER SQLCHEN INEINER
PHASENDETEKTORANOQRDNLING

199201280 VERFAHREN UND DATENTRACQCRANORDNUNG ZUR single use
ECHTHEITSERKENNUNGVON SPEICHERCHIPS

199201281 VERFAHREN ZUM EINSTELLEN VON PLL-PARAMETERN single usa

199201282 VERFAMREN ZUR HERETELLUNG EINER PFLANAREN A1- single use
HALTIGEN SCHICHT ALIF EINEM SURSTRAT MIT
LOCHSTRUKTUREN AN DER OBERFLAECHE

Bisse Liste snihil oo im Nachuag vom 1. dunl 1989 abgetirian Schutrechistamiven, "GRG iG

korrigiort um don Nachirag vom 20. Dazomber 2001.
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX "I;jﬂ-ﬁmn :.
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Anlage D2 (single use} und D3 {(dual use) Schutzrachte
Ao tObts Sohote oot ol abs st Wikiuog zone 1. Apl 1899 von SAG in IFX eingebracht.

199201307 ANSTEUERSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-FET MIT cual use
SOURCESEIMGER LAST

199201311 INTEGRIERTE HALBLEITERSFEICHERANQRONUNG single use

199201312 INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG single use

19920116 OPERATIONSVERSTAERKER MIT HOMER single use
GLEICHTAKTUNTERDRUECKUNG

199201320 FUZZY LOGIC CONTROLLER MIT HORZH single use
VERARBEITUNGIEGESCHWINDIGKEZIT

199201340 VERFAHREN ZUM MERSTELLEN EINES INTEGRIERTEN single use
HALBLEITERSPRICGHERSMIT VORGEGEBENER
SPEICHERKAPZITAET

199201367 HERSTELLVERFAHAEN FUER EINE single use
HALBLEITERSPEICHERANORDNUNG

19892071369 HERSTELLVERFAHRKEN FUER EINEN single use
SCHUESSELKONDENSATOR

199201370 GLOBALES PLANARISIERUNGSVERFAHREN FUER single use
INTEGRIERTE HALBLEITER-SCHALTUNGEN ODER
MIKROMECGHANISCHE BAUTEILE

1899201380 VERFAHRELN ZUR HERSTELLUNG EINER MODENSPLITTER- single use
STRUKTUR

199201383 SCHALTSTURE dual use

199201389 INTEGRIERBARE TREIZERSCHALTUNG FUER EINE REAKTIVE  dual use
LAST

198201393 MEODULIERBARE LASERDNODE FUER HOHE FREQUENZEN, single use

199201394 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON single use
SPEICHERKONDENSATOREN FUER DRAM-ZELLEN

199201406 SCHALTUNGSANCORDNUNG ZUR 5ingie use
REFERENZSPFANNUNGS ERHOEHUNG

198201414 SOHALTUNGSANCORDNUNG ZUR LASTAUFSCHALTUNG UND dual uso
LASTUEBERWACHUNG

199201415 ELEKTRONISCHE SCHALTEINRICHTUNG FUER EiNE single vze
KALTLEITERLASY

199201444 OFTISCHER WELLENLEITERKOFELER single use

199201457 VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR RAUSCHREODUKTION 8E1 dual use
FERNSEH-ODERVIDEOCSIGNALEN

189201468 VERFAHMEN ZUR LOKAL UND GLOBAL PLANARISIERENDEN single use
CVD-ABSCHEIDUNGVON S10215CHICHTEN AUF
STRUKTURIERTEN SILIZIUMSUBSTRATEN

199201489 SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINER WIRTS-RECHENEINHEIT single use

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 autgefGhrten Schutzrechistamiien.

(HOBT-CPU), EINEMFUZZY-LOGIC-COPROZESSOR UND EINEM
WISSEENSBASIS-SPEICHER

Terdic

karrigiart uon gden Nachtrag vom 20, Dozember 2001, Seite 37 von 186
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Kurzfazssung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 {single use) und D3I (dual use) Schutzrechte
Aggeilhre Schutrrechie gelten alg mit Widoang zom 1. Aprll 19949 von SAG in 18X singatracht,

199201471 ANSTEUERICHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGE-MOSFET MIT  single use
SOURCESEITIGERLAST
199201487 LESTUNGS-MOSFET MIT VERBESSERTER AVALANCGHE- single uze
FESTIGKEIT
199201489 ORAM-ZELLENANCGRDNUNG single uze
199201513 DIGITALER STROMSCHALTER single use
193201522 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER AUS SCHALTKREISEN single use
BEESTEHENDENSCHALTUNG MIT HILFE EINES RECHNERS
199201534 VERFAHBEN UND VORRICHTUNG ZUR PLANARISIERUNG single use
EINER SCHICHT AUFEINEM HALBLEITERSUBSTRAT
194201536 INTEGRIERBAFE TONGEBERSCHALTUNG single use
199201537 TREIBEASTUFE FUER LOGIKSCHAL TUNGEN single use
189201540 | EISTUNGSHALBLEITER-MOQDUL single use
199201548 SCHALTUNGSANOSRDNUNG ZUM VERSTAERKEN UND HALTEN  single use
VOMN DATEN MIT VER-SCHIEDENEN
VERSORGUNGSSPANNUNGEN
199201592 ANORDNUNG ZUR GEOMETRIEERFASSUNG MIT HALL- single use
ELEMENTEN
199201593 ANORDNUNG ZUR ERFASSUNG DER singple use
DROSSELKLAPPENSTELLUNG IN EINEM VER-
BRENNUNGSMOTOR MIT HALEL-ELEMENTEN
199201594 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM UMFORMEN EINES single use
SEYMMETRISCHEN GEGENPHASIGENEINGANGESIGNALES IN
EiN UNSYMMETRISCHES EINFHASIGES ALUSGANGSSIGNAL
199201595 MOS-TRANSISTOR single use
1899201614 HALBLEITERKOERFER MIT VERLOETETER TRAEGERFLATTE single usp
199201616 CMOS-PUFFERSCHALTUNG single use
193201621 SPEICHEAELEMENT single use
199201622 HALBLEITERLASER AUS EINER AKTIVEN SCHICHT UND ZWE! single use
DIODEN
199201624 ANORDNUNG ZUR TAKTRUECKGEWINMNUNG single uze
199201626 VERFAHREN UND SCHALTUNG ZUR BILDKORREKTUR BE! single use
EINER BILD-IN-BILD-DARGSTELLLING VON
ZEILENVERKAEMMTEN VIDEOQSIGNALEN
198201628 INTEGRIERTE PUFFERSCHALTUNG gingle use
199201629 VERFAHREN ZUR HEASTELLUNG EINES BAUCLEMENTES MIT  single use
PORQESEM SILIZHIM
193207630 INTEGRIERTE PUFFERSCHALTUNG singile ube
199201631 ANTIREFLEXSCHICHT LIND VERFAHREN ZUR aingle use

199201633

Diese Liste enthélr ke im Nachtrag vam 1. JUnl 1999 aufgeflinrten chutzrechistamilien,

LITHOGRAFISCHEN ETRUKTURIERUNGEINER SCHICHT
INTEGRIERBARER SHUNT-REGLER

single use

korrigier, um den Nachtrag vom 20. Dazember 2001, Salte 38 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Avfoe bt Schute mchte geltan ale mit Widaing zum {. Aprlt 18984 won SAG in IFX eingabracht.

199201638 HALBLEITERVORRICHTUNG MIT EINEM SYSTEMTRAEGER UND  single use
EINEM DAMIT VER-BUNDENEN HALBLEITERCHIP SOWIE
VERFAHREMN ZU DESSEN HERSTELLUNG

1959201641 MIKRQPROIESEQR MIT CPU UND EEFROM dual use

198201656 INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNGSANORDNUNG single use

1992016484 STRAHLKOPPLER single use

199201676 ELEKTRONISCHER BALUSTEIN MIT EINER single use
SCHIEBEREGISTERPRUEFARGHITEKTUR(BOUNDARY -SCAN)

198201683 VERFAHREN ZUM PLASMACHEMISCHEN TROCKENAETZEN single ugn

VON SIBNA-SGCHICHTENHOCHSELEKTIV ZU S1028-6CHICHTEN
189201686 KERAMIKGEMAEUSE MIT AUFGELOETETEM METALLDECKEL single use

189201692 HALBLEITERVORRICHTUNG AUS EINEM HALBLEITERCHIP UND  single use
EINEM SYSTEM-TRAEGER

199207698 STRAHLROEHRE FUER EINE IONENIMPFLANTATIONSANLAGE single use
199201705 CMOS-EINGANGSSTUFE sirgle Lae

199201708 HERSTELLVERFAHREN FUER EIN SELBSTJUSTIERTES single use
KONTAKTLOCH UNDHALBLEITERSTRUKTUR

199201720 VERFAHREN ZUR VORSTEUERUNG EINES SCHALTNETZTEILES dual use
ZUM AUSGLEICHVON SCHWANKUNGEN DER
SPEISESPANNUNG UND SCHALTUNGSANORDNUNG
ZURDURGHFUEHAWUNG DES VERFAHRENS

198201723 INTEGHIERTE SCHALTUNG ZUR EAZEUGUNG EINES RESET- single use
SIGNALS

199201731 CQPTISCHE UEBERTRAGUNGSEINRICHTUNG FUER DIE clual use
HEBERTRAGUNG OPTISCHERSIGNALE IN
WELLENLAENGENMULTIPLEX AUF EINER VIELZAHL
BENACHBARTEROPTISCHER TRAEGERWELLENLAEMNGEN

199201732 ANORDONUNG ZUR FREQUENZUMSETZLING single use

199201740 VERFAHREN ZUM HMERSTELLEN EINES HALBLEITER- single use
MODULAUFBALIS

1893201748 ECHALTUNGSANOQRDNUNG ZUM UMWANDELN VON DIGITALEN  dual use
TONSIGNALEN

199201761 ASBSCHALTBARER THYHISTOR duat uge

199201762 GTO-THYRISTOR dual use

199201775 MONOUTHISCH INTEGRIERTE LASERDIQDE-KOPPLER- single use
KOMBINATION

199201780 SENSORANORDNUNG ZUR ERFASSUNG VON dual use
FINGERABDRUECKEN UND VERFAHRENZL DEREN
HERSTELLUNG

199201791 VORRICHTUNG ZURM KUEHLEN EINER IN EINEM GEHAEUSE single use

ANGEQRONETONELEK TROMISCHEN SCHALTUMGEAMOROMUNG

Digze Liste enthilt die im Nachtrag vom 1, Juni 1099 aufgetiiirten Schutzrechtstamiien, GPCIC
karrighar wum den Nachtrag vom 20. Dozambor 2001, Seite 38 von 186
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Autgefiihrie Schutzmecide goltan abs cit Wik zum 1. April 1999 von SAG in IFX eingabracht,

SCHALTSTUFE IN STROMSCHALTERTECHNIK

SPERRWANDLER-SCHALTNETZTEIL MIT SINUSFOERMIGER
STROMAUFNAHME

LEICHENSATZ FUER TELETEXT

VERFAHREM ZUIM ANZEIGEN VON ALS VIDEOTEXTSIGNALEN
GEWONNENENINFORMATIONEN AUF EINEM BILDSCHIRM LIND
VORRICHTUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES VERFAHMRENS

SPANNUNGSGESTEUERTER MIKROWELLEN-OSZILLATOR

MIKROPHOZESSOR MIT EINER INTEGRIERTENM
BUSSTCUEREINMEIT

BICMOS-OPERATIONSVERSTAEAKER UND SEINE
VERWENDLUNG

DIREKTIONALER OPTISCHER SENDE- UND EMPFANGEMODUL

VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINES SEITLIOH
BEGRENZTEN, EINKRIS-TALLINEN GEBIETES MITTELS
SELEKTIVER EPITAXIE UND DESSEN ANWEN-DUNG ZUR
HERSTELLLING EINES BIPOLARTRANSISTORS SOWIE EINES
MOS-TRANEISTORS

TRISTATE-FAEHIGE TREIBERSCHALTUNG

VERFAHREN UND DATENTRAEGERANORONUNG ZUR
ECHTHEITSERKENNUNG VONSPEICHERCHIPS

GTO-THYRISTOR

VERFAHREN UNQ VORRICHTUNG ZUR SYNGHRONISIERUNG
EINES SIGNALGE-NERATORS AUF EIN EXTERNES TAKTSIGNAL

BIFOLARER HOCHFREQUENZTRANSISTOR

VORRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON BAUELEMENTEN
UNTER VERWENDUNGEINES ADAPTERS

POSITIVRESIST

MAGNETOWIDERSTANDS-SENSOR MIT VERKUERZTEN
MEGESECHICHTEN

OFTISCHER SCHALTER

FENTHIERHUELSE

KOPPLUNGSTEIL

LEMUNGSABSCHLUSS EINER TELEFONLEITUNG

DIGITAL-ANALOG-WANDLER MIT GEWICHTETEM KAFAZITIVEN
WANDLERNETZIWERK

SYNCHRONISIEFRBARER QSZHILLATO
INTEGRIERBARER NULLPUNKTDETEKTOR

EFRACTORY MEZTAL CAFPED LOW RESISITIVTY METAL
CONDUCTOR LINES ANDVIAS

1849201792
198201856

199201856
193201877

1849201881
199201886

198201887

199201888
129201895

199201903
199207811

1992079712
199201916

1992071919
193201935

199203428
199203723

1932040711
199204138
199204139
189205301
199205302

1899205303
199205304
199207433

Diese Liste anthiit die im Nachirag vom 1. Juni 1999 aufgefiihiten Sohutrechtsfamiian,
karrigiart um dan Nachirag voim 20. Dezembar 2001,

single use
single use

single use
single use

singila use
singfe use

singie use

single use
single use

single use
single use

dual use
single use

single use
sirigle use

single use
dual use

single use
single use
single use
single use
Single uso

single use
single use
single use
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Kurzifassung des Einbringungsvertrages SAG in 1FX

Anlage D2 (single use) und D3 {dual use) Schutzrechte
Aigeilhre Schutcrechte geten ale rdt Wikuoy zum 1. Aprl 1998 von SAG n IEX singabrachkt

189207434 ZAS FUSE FOR REDUCED SBLOW-CURRENT REQUIEIEMENTS single use

1899207437 PRINTED CIRCUIT BOARD FOR MOUNTING SEMICONDUCTORS  singlo use
AND OTHERELECTRONIG COMPONENTS

1989207478 METHOD OF MAKING A CONDUCTIVE CONTACT ON A single use
SEMICONDUCTOR BODY

199207510 PROCESS FOR THE MANUFACTURE OF A HIGH DENSITY CFLL  single use
ARRAY OF GAINMEMORY CELLS

198207513 A DECODED-SQURCE SENSE AMPLIFIER WITH SPECIAL single uza
COLUMN SELECTDRIVER VOLTAGE

199207515 SIGNAL SENSING CIRCUITS FOR MEMORY SYSTEM USING single use
EYNAMIC GAINMEMORY

199208010 ADAPTIVES NICHTREKUMSIVES DIGITALEILTER,. single uze

189208011 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDONUNG ZUR single usea
BEWEGUNGEVERKTORGESTUETZTENFLIMMERREDUKTION BE!
EINEM FERNSEHEMPFAENGER

1208015 HALBLEITERSPEICHER single use

199208025 HALBLEITERANOSONUNG MIT MEHREREN single use
HALBLEITERKOERPERN

199208029 VERFAHREN ZUR ERZELIGUNG VON GPM (CONTINUOUS dual use
PHASE MODULATION-SIGNALEN

198208051 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN CINES ALUMINIL- gingle uge
DOTIERUNGSPROFILS

199208058 FPROGRAMMIERBARE LOGISCHE SCHAL TUNGSANCORDNUNG singla use

199208068 INTEGRIERT-OPTISCHE ANORDNUNG ZUR UMWANDLLING single use
EINER OPTISCHENWELLE RELATIV KLEINEREN
QUERSCHNITTS IN EINE OPTIZSCHE WELLERELATIV
GROESSEREN CUERSCHMNITTS

199208073 SCHALTER FUER LICHTLEITER gingle use

129208077 SCHALTUNGSANORDNUNG IN EINER INTEGRIERETEN single use
HALELEITERSCHALTUNG

199307007 GERAET ZUM VERARBEITEN VON IN ZEILEN AUFGETEILTEN single use
VIDEOSIGNALENMIT EINER EINRICHTUNG ZLIM ERKENNEN
DER ART DER VIDEOSIGNALGUELLE

199301008 VERFAFRREN UND DATENTRAEGERANORDNUNG ZUR dual use
ECHTHEITSERKENNUNG VONSPEICHERCHIPS

199301009 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KONTAKTE UND DIESE single use
VERBINDENDELEITEREAHNEN UMFASSENDEN
METALLISIERUNGSEBENE

1893010145  INTEGRIERBARE STROMOQUELLENSCHAL TUNG single use

198301016 STECKVERBINDERANORDNUNG singlo uso

Diééé"Liéié’é?’iﬁ%’é&l’i“&i&'?Hi"ﬁé{&"r'{i?%&"i)é?d"1"."JUriz”i‘Q’é’é"&ﬂfﬁéiﬁi’ﬁ?i&ﬁ"é&':'r‘id&?éi’:’ﬁﬁfé‘rﬁnim. CCRCIC

korrigiart urn don Nachirag vom 20, Dazember 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvaertrages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3 (dusal use) Schutzrechte

Audgetitwte Schvitzrochie gelmn ale mit Wik 20 1. Aprd 1999 von SAG in X eingobraaht.

199301034

199301035

199307041

199301043

VERFAHREN ZUM BEGRENZEN DER FREQUENZ EINES
SPANNUNGIGESTEUERTENOSZILLATORS IN EINER
STEUERSCHALTUNG EINES RESONANZIWANDLER-SCHALT-
NETZTEILS UND STEUERSCHALTUNG FUER EIN
RESONANZWANDLER-SCHALTNETZ-TEIL

VORMICHTUNG UND VERFAHRPEN ZUR TAKTGEWINNUNG UND

ZEITBABISKORREKTURBEI EINEM SYSTEM ZUIR
BILDBPRICHERGESTUETZTEN WIEDERGABE VN VIDEQ-
SIGNALEN

ANSTEUERSGHALTUNG FUER EIN MOS-
HALBLEITERBAUELEMENT MIT SOURCE-SEITIGER LAST

VERFAHREN ZUR SYNCHRONISIERUNG EINES
SIGNALGENERATORS ALF EINEXTERNES TAKTSIGNAL UND

single use

singhy use

sincie use

clual use

SCHALTUNGIANORDNLUING ZUR DURCHFUEHRUNGDESSELBEN

1993071044 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN single uze
SCHALTUNGEAN-ORDNUNG

199307045 MULTIPLEXERANORDNUNG IN STROMSCHALTERTECHNIK single useg

193301043  INTEGRIERT OFTISCHE ANCQRDNUNG AUS single use
RIFPENWELLENLEITERN AUF EINEMSUBSTRAT

183301064 MOSFET MIT TEMPERATURSCHUTZ single use

199301066 FREILAUFDIQDE FUER EINEN GTO-THYRISTOR single use

199301070 SPALTEN-AEDUNDANZ-SCHALTUNGSANCRDNUNG FUER single Luse
EINEN SPEICHER

199307094 VERFAHREN ZUR ERHQEHLUNG DER SPANNUNGSFESTIGKEIT single use
EINES MEHR-GCHICHTIGEN MALBLEITERBAUELEMENTS

199307156 VERFAHREN FUR LICHTINDUZIERTEN BEHANDLUNG FINER singie use
OBERFLAECHEEINES SUBRSTRATS

199301165 LEISTUNGS-MOSFET singla use

T39301181 DRUCKSENSOR single use

199301182 BESCHLEUNIGUNGSSENSOR single use

199301198 ZWEIDRAHT-EIN-AUS-SCHALTER single use

199301201  VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG STABFOEAMIGER single use
SILEIUMETRUWTUREN

199301206 TUNNELEFFEKT-BESCHLEUNIGUNGSSENSOR single use

199307207 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON TUNNELEFEEKT-S single use
ENSCREN

199301274 SENDER-/EMPFAENGERANCORDNUNG FUER HOECHERE single use
FREQUENZEN

199301217 VORRICHTUNG ZUE INFERENZBILDUNG UND dual use
PEFUZZIFIKATION UND IHRE VER-WENDUNG IN EINEM
HOCHAUFLOESENDEN FUZZY-LOGIC-COPROZESSOR.

Diese Liste anthiit die im Naentrag vom 1. JUnl 1399 aufgetiibiien Schumrechtstamiion. 7 opi s

korrigiont um dan Nachtreg vom 20. Dazamber 2001 . ool 42 van 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (aingle use) und D3 (dusa!l use) Schutzrachte
Autgetithrle Schutzrechte gelien als adt Widing zum 4. Apcll 1088 von SAG In EFX aingabracht.

198301220

DIFFRAKTIVE QFTISCHE EINRICHTUNG ZUR QPTISCHEN

single use

ABBILDUNG CINES RAUMPUNMKTES AUF ANOERE RAUMPUNKTE

1993012371 EINRICHTUNG ZUM OARSTELLEN EINES ERSTEN BILDES UND  single use
EINES ZWEITENBILDES AUF EINEM BILDSCHIRM

199301251 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR UEBERWAGHUNG DER dual use
VERSORGUMNGSSPANNUNGEINER PROZESSOREINHEIT

199301252 INTEQGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINEM single use
SCHUTZMITTEL

1883012588 KONTAKTSTRUKTURIERUNG FUER VERTIKALE single use
CHIPVERBINDUNGEN

169301259 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINES singla use

HALBLEITERBAUELEMENTS MIT STROM-AMNSCHEUESSEN FUER

HOHE INTEGRATIONSDICHTE

199301260 HERSTELLUNGSVERFAMREN FUER VERTIKAL KONTAKTIERTE  single usa
HALBLEITERBALLELEMENTE

188307263 (EISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT MIT PUFFERSCHICHT dual use

199301268 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDONUNG ZUM ERZEUGEN  dusl use
EINER FPSEUDOLU-FALLEFOLGE SOWIE DEREN VERWENDUNG

198301269 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANOARONUNG ZUM dual use
ENTWERTEN EINER DEBIT-KARTE

189301271 MOG-HALBLOITERBAUELEMENT single use

199301282 HALBLEITEABAUELEMENT MIT PASSIVIERUNGSSCHICGHT single use

193301294

BIDIRELKTIONALE QPTISCHE SENDE- UND
EMPTANGSANORDNUNG.

singlo use

199301300 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER singte use
PYRODETEKTORANORDNUNG .

189301301 MIKROMECHANISCHES BAUTEIL UND VERFAHREN ZU SEINER  single use
MERSTELLUNG

199301306 VERFAHREN ZUR AUTHENTIFIKATION ZWISCHEN ZWE! dual use
ELEKTRONISCHEN & INRICHTUNGEN

195301308 VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES BUSSYSTEMS SOWIE dual use
ANORONUNG ZURDURCHFUEHRUNG DES VERFAHEENS

199301309 HERSTELLUNGSVERFAMREN FUER LATERALEN single use
BIPOLARTRANSISTOR

199301310 VERFAHREN ZUR VEREINZELUNG VON CHIPS AUS EINEM single use
WAFER

198301311 VERFAHREN ZUM ANISOTROPEN AE TZEN EINER single use
ALUMINIUMHALTIGEN SCHIGHTUND VERWENDUNG EINER
HIERZL GEEIGNETEN AETZGASMISCHUNG

Digge Liste enthalt die im Nachtag vom 1. Juni 1989 aufgefihrten Schitzrechistamilien, 7 ERE i3

karrigiort urmn den Nachtiag vom 20, Dezember 2001, Saite 43 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aufgetithets Schutrrachte gealisn ale it Widong zum 1. Apcd 1988 von SAG In lEX eingabracht.
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199301346

199301357
199301362

199301387

199301368

199301370

199301371

199301372

199301383
199301384

198301399
195301401

199301402

1898301403

199307408
193301417

198301439
1599301452
193301454
199301455
199301456

Diese Liste anthilt dle im Nachrag vom 1. Juni 1988 aufgetihrien Schutzrechstamiien, "

VERFAHREN ZUR WOLFRAM-KONTAKTLOCHAUFFUEL LUNG
DURCH GANZFLAECHIGEWOLFRAM-ABSCHEIDUNG MIT
REDUZIERTER SCHICHTDICKE UND RUECKAETZUNGMIT
INVERSEM LOADING-EFFEKT

QUASIRESONANZWANDLER-SCHAL TNETZTEIL

VERFAHREN ZUR SCHNELLEN INFERENZBILDUNG IN EINEM
FUZZY-LOGIC-FROZESS0R

ZF-VERSTAERKER FUER EINEN SATELLITEN-EMPFAENGER

CSZILLATOR-DEMODULATOR-ANORDNUNG FUER EINEN
INDUKTIVEN NAEMERUNGS-SCHALTER MIT MEHREREN
SCHALTIPUNKTEN

VORRICHTUNG ZUR QIREKTEN VERABRE ITUNG VON
LINGUISTISCHEN NICHT-UND ODER-QPERATOREN IN EINEM
FUZZYINFERENCE-PROZESSOR

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES (SOLATIONSGRABENS
IN EINEMSUBSTRAT FUER SMART-POWER-TECHNOLOGIEN

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES (SOLATIONSGRABENS
IN EINEMBUBSTRAT FUER SMART-POWER-TECHNOLOGIEN,

HGITALE SCHALTSTUFE MIT STROMSCHALTER

LETUNGSTREIBERSCHALTSTUFE IN
STROMSCHALTERTEGHNIK

STANDEY-SCHALTUNG FUER ELEKTRISCHE VERBRAUCHER

BIPOLARTRANSISTOR

HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER LATERALE
BIFOLARTRANSISTOREN

HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER LATERALEN
BIPOLARTRANSIETOR

SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EINEN RINGOSZILLATOR

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES GRABENS IN FINEM
SUBSTRAT UNDDESSEN VERWENDUNG IN DER SMART-
POWER-TECHNOLOGIE

ANORDNUNG ZUR AUSWERTUNG EINES HALL-SENSORS
SPANNUNGSERZEUGUNGSSCHALTUNG
AUSGANGSETUFE FUER DIGITALE STROMSCHALTER
LADUNGSPUMPE

VERFAMREN ZUR ABSCHEIDUNG EINER SCHICHT AUF EINER
BSUBSTRATSCHEIBEDURCH SPUTTERN DURCH VERWENDUNG
EINES KOLLIMATORS

single use

single use
single uso

single use
single uso

single use

single use
afngle use

single use
single use

single use
single use

singie use
gingle uce

single use
single use

single usa
single use
singia usa
single use
singla use

karrigigr am daen Nachtrag vem 20. Dazember 2001,

cic
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2 JONATHAN BOCKMAN  COMPANY:C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aufgetihes Schutreachte geltar als mit Widang zum 1. Aprl 1099 von SAG in lFX vingebrache.

199301461 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES single use
HALBLEITERSCHICHTAUFBAUS MITPLANARISIERTER
OBERFLATCHE UND DESSEN VERWENDUNG BE] DER HMER-
STELLUNG EINES BIPQLARTRANSISTORS SOWIE EINES DRAM

199301479 PHASENREGELANORDNUNG 3Ngie use

199307483 ECINRICHTUNG ZUR BERUEHRUNGSLOSEN SIGNAL-UND dual use
ENERGIEUEBERTRAGUNG

199301492 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR FESTSTELLUNG DES singhe yse

VORHANDENSEING ODERNICHTVORHANDENSEING
MINDESTENS EINER FREQUENZ BEKANNTEN WERTES INEINEM
AUS MEMREREN FREQUENZEN ZUSAMMENGESETZTEN
EINGANGESSIGNALS

199301495 DOPPLERRADARMODUL IN MIKROSTREIFENTEITUNASTECHNIK single use
19930149¢ LEETUNGS-HALBLEITERBAUELEMENT MIT DRUCKKONTAKT dual use

183301497 SIGNALVERARBEIMUNGSEINRICHTUNG dual use

199301502 INTEGRIERTE LEISTUNGSSTUFE single use

199301504 CHIPKARTENMOQOLH, single use

198301512 VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN EINES QRTISCMEN zingle use
KOPPELMEDIUIMS

199301574 QUENNFILMTRANSISTOR LUND VERFAHREN ZUI DESSEN single use
HERSTELLUNG

199301527 VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES BUSSES UND BUSSYSTEM single use
ZUR DURCH-FUEHRUNG DES VERFAHRENS

199301542 ANORDNUNG ZUR ERFEUGUNG VON single use
BILDSCHIRMSTEUERSIGNALEN FLER AMBILDSCHIRM
DASTELLBARE ZEICHEN

199301543 VERFAHREN ZUM AQUIRIEREN VON TELETEXTHATEN single use

19301565 MESEVORRBICHTUNG FUER DIE TREPPENS TUREM- single use
VOLTAMETRIE

199301570 SWITCHED-CAPACITOR-NETIWERK aingle use

1983015871 SWITCHED-CAFPACITOR-MNETIZWERK single use

199301572 DATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM dual use

199301590 VERFAHAEN ZUR AUTOMATISCHEN dual use

BPRACHRICHTUNGSUMSCHALTLING
UNDSCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES

VERFAHRENS
199301881 STROMSFIZGEL single use
183301592 STROMSPIEGEL gingle use
199301593 STROMSPIEGEL single uae
199301594 GEGENTAKTENDSTUEE MIT EINER EINSTELLUNG DES duad ysa
QUERSTROMS DER GEGEN-TAKTENDSTUFE
Digse Liste enthilt die im Nachwrag vorn 1. Juni 1689 aufgatinrten Schutzrechistamiion. CRCIC
kKorrigion o dan Nachirag vom 20. Dazember 2001, Zoie 48 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (singia use) und D3I (dual use) Schutzrechte

Autgetiitete Schutzrechte gelten alk mit Widwng zum +, Apcd 15089 vor SAG in IFX aingabracht,

@os54/253

Fayx Gerver

CICHTWELLENLEITERVERZWEIGUNGSANORDNUNG

HERSTELLVERFAHREN FUER EIN BITLEITUNGSKONTAKTLOCH
EINER SPEICHER-ZELLE

VERFAMREN ZUR KONTAKTLOCHAUFFUELLUNG IN EINEM
HALBLEITERSCHICHT-AUFBAL

BICMOSG-OFERATIONSVERSTAERKEH FUER SCHALTER-
KONDENSATOR-SCHALTUMGEN

SENDE- UND EMPFANGSMQODUL FUER EINE BIDIREKTIONALE
DPTISCHE MEMR-KANAL-UEBERTRAGUNG

SENDE- UND EMPFANGSMODUL MIT
TEMPERATURSTABILISIERTER SENDEWELLEN-LAENGE

VERFAHREN ZUR BESCHLEUNIGTEN REGELAUSWERTUNG IN
EINEM FUZZY-IN-FERENCE-PROZESSOR LIND VORRICHTUNG
ZU DESSEN DURCHFUREHRUNG.

ANORDNUNG ZUR REGELOEKODHERUNG UND
REGELAUSWERTUNG FUER EINENFUZZY-INFERENGE-
PROZESSOR MIT HOMER AUFLOESUNG,

INTEGRIERTE MIKROMECHANISCHE SENSORVORRICHTUNG
UND VERFAHREN ZUDEREN HERSTELLUNG

OPFTOKQPPLER UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG
DATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM

VERFAHREN ZUM HERSTELLUNG EINES ISOLATIONSGRABENS
IN EINEM SOILSUBSTRAT

MIKROMEGHANISCHEN VORRICHTUNG UNDVERFAHREN ZU
DEREN HERSTELLUNG

VERFAHHREN ZUR NASSCHEMISCHEN AETZEN EINES
HALBLEITERSUBSTRATS

VORRICHTUNG ZUM UMHUELLEN EINES
HALBLEITERBAUELEMENTS UND EINERDAMIT VERBUNDENEN
WAERMESENKE MIT KUNSTSTOFFEN

PROZESSOR ZUM VERGLEICH VON BILDPUNKT-BLOECKEN
(BLOGK-MATCHING-PROZESSOR)

ANCRONUNG ZUM RAEUMLICHEN TRENNEN UND EMPFANGEN
MEHBEREROPTISCHER WELLENLAENGEN

HALTEVORMIGHTUNG FUER CINE HORDE ZUR AUFNAHME VON
HALBLEITER-SCHEIBEN

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BEGRENZUNG DER
AUSGANGSSPANNUNG EINESGETAKTETEN
SPANNUNGASAEGLERS

EINRICHTUNG MIT EINEM FOKUSSIERENDEN OPTISCHEN
GITTER ZUMDEMULTIPLEXEN UND/ODER MULTIPLEXEN SOWIE
EIN VERFAHREN ZURERZEUGUNG EINES SOLCHEN GITTERS
UND ZUM BETRIER EINER SOLCHENEINRICHTUNG

1959301597
199301605

199301621
199301626
18989301630
1899301631

199307644

1993071645

149301649

193301650
1889301666
193301677

199301678
169301713

198301714

199301717
199301718
199301719

193301724

199301729

Diege Liste enthalt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1988 aufgefiibrien Schutzrechisfamiion, "

korrigiart um den Nachtreg vom 20. Dezember 2007 .

single use
single use

singie use
single use
single use
single uze

aingle pge

single use

single use

single use
dual yge
single use

gsingle use
single use

single use

singie use
single wue
single uge

dual use

dual use
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrachte
Autgefiifirie Schutzrmclde gelten abw enit Wikiunhg zum 1. Apcll 1989 von SAG in IFX eingebractt,

199301731 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES INTEGRIERTEN single use
SCHALTHKREISES

199301748 SCHALTUNGSSTRUKTUR MIT MINDESTENS EINEM BIFOLAREN  single use
LEISTUNGS-BALELEMENT LIND VERFAMREN ZU DEMEN
BETRIER

139301749 RKUEMLKOERPER MIT INTEGRIENTEM BEFESTIGUNG single use

198301755 KONDENSATORANORDMNUNG UND HERSTELLVERFAHREN single use
BAFLIER.

189301757 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR singie use
FLIMMERREDUZIERUNG BEIFEBNSEHGERAETEN

199301778 INTEGRIERTE KOMPARATORSCHALTUNG single use

195931782 VERFAHEEN ZUR MERSTELLUNG EINES KONTAKTLOOHS ZU single uso
EINEM DOTIERTENBEREICH

189301783 ANORDNUNG ZUM ERWAERMEN FINER BONDSTELLE BEIM singte use
GOLDDRAHT-THERMO-SONIC. WIREBONDEN

199301784 RINGOSZILLATOR single use

199301786 HALBLEITER-MODUL single Luse

199301789  INTEGQGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS single use
EINEM LEISTUNGSBAU-ELEMENT UND
MNMEDERSPANMNUNGSELEMENTEN

1993071808 SFERARWANDLER-SCHALTNETZTEIL single uzo

198301809 SCHALTUNGSANORONUNG ZUR SYNCHRONEN single use
TAKTERZEUGUNG WENIGETENS ZWEIERTAKTSIGNALE

199301813 VERFAHREN UND ANORONUNG ZUR DATENUEBEHTRAGILUNG dual use

199301814 VERFAHREN ZUR AUTHENTIEIERUNG EINES SYSTEMTEILS dual use
DURGH EINANDERES SYSTEMTEL EINES
INFORMATIONS UEBERTRAGUNGSSYSTEMS NACHDEM
CHALLENGE-AND-RESPONSE-FPRINZIP

1993818 HERSTELLVERFAHREN EUER EINE AUS SILIZID BESTEHENDE single use
AMBCHLUSS-FLAECHE FUER €N SILITIUMAERIET

199301829 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES single use
SYMMETRISCHEN AUSGANGS-TAKTSIGNALS

185307830 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN gingle use
SCHALTUNGSANORDNUNGMIT MINDESTENS EINEM MOS-
TRANBISTOR

199301834 CSD-5CHUTZSTRUKTUR FUER INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN single use

193301835 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN single use
SCHALTUNGSANORDNUNG

199301836 VERSTAERKERSTURE single use

183301837 INTEGRIERTE SCHAL TUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS single use
EINEM CMOS-NAND-GATTER UND VERFAHREN ZU DEREN
HERSTELLUNG

Diese Liste snthilt die im Nachtrag vam 1. Juni 1999 aufgeitinnen Schutzrechisfamiien. 77 GRE 10

korrigior; um dan Nachtreg vom 20. Dezember 2001, Seite 47 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
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Autgetilets Schutmeechte guliten als mit Widkeung zurm 1. Apcll 1989 vor SAG in [FX eingebracht.

STEUCHBARES LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT MIT
PUFFERZONE UND VER- FAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG,

VORRIGHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERHINDERN EINER
UNBERECHTIGTENDATENAENDERUNG BEI EINEM
NICHTELUECHTIGEN SFEICHER

SCHNELLE LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENTE
VOLLADIERSTUFE (J. VERWENDUNG

VERFAHREN ZUR AUTHENTIFIKATION ZWISCHEN EINEM
MOBILEN DATEN-TRAEGER UND EINER STATIONAEREN
DATENSTATION

OPTOELEKTHONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN 2U
DESSEN HERSTELLUNG

SENDE-UND EMPFANGSMODUL FUER EINE BIDIREKTIONALE
OPTISCHENATUHRICHTEN- UND SIGNALUEBERTRAGUNG

INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT KONDENSATOREN
GENAL DEFI-NIERTER KAPAZITAET

TEMPERATURSENSQOR MIT EINEM P-N-UEBERGANG
OPTISCHE VERBINDERANCRDNUNG
AUFNAHMEANQRDNUNG FUIER EIN KABEL-ENDSTUECK
ELEKTRO-OPTISCHES MODUL

OPTIGOHES VERBINDUNIGSKABEL

OPTISCHES KOPPELTEIL

KOPPLUNGSANCQEONUNG

OPTIGCHER STECKVERBINDER UND VERFFAHRENZUM
HERSTELLEN EINES OPTISCHEN STECK-VERBINDERS,

STECKVERGBINDER
ELEKTRISCHE BAUGRUPPE

VERZWEIGUNGEEINRICHTUNG UND VERF. ZUMHERSTELLEN
EINER VERZWEIGUNG EINESMEHRADRIGEN LWL-KABELS.

ELEKTHOAOPTISCHES MODLL
ELEKTOQOPTISCHES MODUL
STHOMQUELLENANORDNUNG

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG ZWEIER
KOMPLEMENTAERER SIGNALE

STROMQUELLENANORDMNUNG ZUR ERZEUGUNG
MEHRFAGHER REFERENZSTROEME

VERFAHREN ZUM SCHALTEN EINER MEHRZAML VON VON
EINEM VORGEGEBENENUEBERTRAGUNQSVERMALTEN
ABWEICHEMDER ELEMENTC

MOS-SCHALTSTUFE

183301838

199301841

189301847
199301849
198301850

1949301872

199301873

199301881

199303346
149304007
193304016
1393040617
199304029
198304030
199304047
193304097

159304117
198304142
189304152

199304157
193304158
199305301
199305302

199305303

199305304

199305305

Diege Liste enthalt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1989 aufgefGhrtan Schutzrechtafarmiliern. "

korrigiart urn den Nachtrag vom 20. Dazembear 2001 .

single use

dual use

single use
single use
dual use

singie use
single use
single use

dual use

single use
single use
singla uge
single Lae
single use
single use
singie use

single use
single use
single use

single use
single use
single use
single use

single use

single use

dual usa
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J:t JONATHAN BOCKMAN COMPANY:C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autpetitrte Schutzrechte gelino als mit Widaursg 2o 1. Apcl 1999 vonr SAG It 18X engebracht.

189305306 PROZESSOMASCHALTUNG MIT TESTEINRICHTUNG singlo use

199306307 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUHF ERZEUGUNG EINER dual use
LEITUNGEABSCHLUSSIMPEDARNY

1895307406  FORMATION OF SILICIOED JUNGTIONS IN DEEP SUB-MICRON  single use
MOBFETS BYDEFECT ENHANCED COSI12 FORMATION

199307420 TRANSISTOR IBOLATION FEOCESS single use

199307422 MCTHOD OF DEFECT DETERMINATION AND DEFECT single use
ENGHINEERING ON PRODUCTWAFERS OF ARDVANCED
SUBMICRON TECHNOLOGIES

199307424 HIGH-VOLTAGE VERTICAL-TRENCH SEMICONDUCTOR DEVICE  single use

199307425 A FEDESTAL LEAD FRAME FOR SUPPOATING A single uze
SEMICONDUCTOR CHIP

199307428 A REVERSE FIELD PLATE JUNCTION-TERMINATING STRUCTURFE single use

199307461 SHICON CONTROLLED BECTIFIER WITH A VARIABLE BASE- single use
SHUNTREZISTANCE

183307468 MONOLITHIC, MULTIPLE-CHANNEL QFTICAL COUPLER single use

199307477 QOPTICALLY-COQUPLED DIFFERENTIAL LINE BECEIVER single use

199307478 OPTICALLY-COUPLED DIFFERENTIAL LINE DRIVER single uaa

198307479 MONOUITHIC QPTICAL EMITTER-DETECTOR single use

189307480 [INCAR BIDIRECTIONAL OPTOCOUPLER singie use

199307491 MOSFETS WITH IMPROVED SHORT CHANNEL EFFECTS AND single use
METHOD OFMAKING THE 5AME

189308001 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDONUNG ZUM ERZEUGEN  dual use
EINER PSEUDOZU-FALLSFOLGE SOWIE DEREN VERWENDUNG

199308013 MIKROELEKTRONIGCHE SCHALTUNGSSTRUKTUR UND single use
VERFAHREN ZU DERENHERSTELLUNG
193308031 VERFAHREN UIND SCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN single use

FERNSEHGERART ZURVERMINDERUNG DES FLIMMERNS

139308036 SCHALTUNGSANORONUNG ZUM SANFTEN ABSCHALTEN EINES single use
FET-HALBLEITER-BAUELEMENTES BEI UERERSTROM

193308056 GEWINNGEKOPPELTE LASERDIOOE single use

199308062 OERARME CMOS-LOGIKFAMILIE FUER GEMISCHT ANALOG- single use
DIGITALEANWENDLINGEN,

199308065 VERFAHREN ZUR HEASTELLUNG EINES SUSPENDED GATE single use
FIELDEFFECT TRANSISTORS

199308504 AMORPHER WASSERSTOFFHALTIGER KOMLENSTORF single use

193308544 STRAHLUNGSEMPFINDLICHE LACKZUSAMMENSETZUNG single use

193308554 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES SILIZIUM- single use

HALBLEITERSURSTRATSMIT INTEGRIERTEM WELLENLEITER
UND DARAN ANGEKOPPELTEROPTISCHER FASER

Diese Liste enthiilt die im Nachirag vom 1. Juni 1999 aufgetifrten Sehuwrechistamiion. ™ chGié
warrigiert um dan Nachtrag vom 20. Dezamber 2001 Seite 48 von 186
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J:JONATHAN BOCKMAN (OMPANY:C/0 MORRISON AN FOERSTER LLP

Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgefiitrie Schutzrechte gelieo ale mit Wik zum 1. Apcl 1989 von SAG In IFX @itmabeacht.

@ os58/253

Fax Server

193401004

199401007

199401013

199401014
1994010158
199401018
1894017

1994019018

198407023

1984201027
189401028

193407032
198401033
193401038

1599401061
193401062

199401064

199401065

1994061066

199401067

199401078

199401080

Diese Liste enthatt die im Nachtrag vam 1. Juni 1989 auigefihren Schutsredhstamiion, =~

VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINER SCHICHT MIT
REDUZIERTEN MECHANI-SCHEN SPANNUNGEN

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR EINBINDUNG ANALOGER
SIGNALE AN EINENBOUNDARY-5CAN-PRUEFVERFAHREN

OPTISCHE ANCRUONUNG AUS STREIFENFOERMIGEN
OFTIBCHMEN WELLENLEITERN

VORRIGHTUNG FUFR AEVERSIBLE CHIPKONTAKTIERLING
TESTVERFAHREN FUER HALBLEITERSCHALTUNGSERENEN
VERFAHREN ZUM FUELLEN VON KONTAKTLOECHERN

INTEGRIEATE HALBLEITERSFEICHERSCHAL TUNG UND
VERFAHREN ZU) IMREMBETRIER

INTEGRIERTE HALBLEITERSPEICHERANGRDNUNG UND
VERFAMREN ZU IHREMBETRIER

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN
SCHALTUNGSAN-ORUNUNG

TUNNEL EFFERT-SENSCOR

VERFAHHEN ZUR HERSTELLUNG EINES
BESCHLEUNIGUNGSSENSORS

ABSTIMMEARE LASERDIODE
MIKROQELEKTRONISCHE BAUELEMENT

LEISTUNGS-HALBLEITEABAUELEMENT MIT
TEMPERATURSENSOR

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM MODULAREN TESTEN

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KUBISCH
INTEGRIERTEN SCHALTUNGS-ANORDNUNG

HALBLEITER-SPFEICHERBAUTEIL MIT MEMREREN
SPEIGHERGHIP IN EINERGEMEINSAMEN UMHUELLUNG

QES0-ZEICHENSATZ FUER BILD-IM-8IL.0-BAUSTEINE

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG PULSWEITEN
MODULIERTER SIGNALEUND ZUR MESSUNG VON
IMPULSFLANKEMNABSTAENDEN

SCHALTNETZTEIL FUER STROMSPARENDEN STANI-EY-
BETRIEB

ANORDNUNG ZUR GESONDERTEN BEHANDLUNG VON EUZZY-
REGELN MIT UNTER-BCHIEDLICHER WICHTIGKET

VEFAHREN ZUR HEASTELLUNG EINES EINEM GRABEN
BENAGHBARTENDIFFUSIONSGEBIETES IN EINEM SUBSTRAT

single use
single use
single use

single use
single use
single use
single use

gingle use
single uso

digl use
single use

single use
single use
single use

sirgyle use
single use

single use
single use
single vse
singie use
single use

single use

karrigiert um dan Nachtrag vom 20, Dezerrber 2001,

Seite 50 von 166

PATENT

REEL: 024114 FRAME: 0390



Fos3/253
Fax Server

MORRIZON FOERSTER
L2 B P ] PAGE

T03 TEO TTVT
Lf LS ALY T

COMPANY : C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

03/19/2010 15:31 FAX

L i S W

JJONATHAN BOCKMAN

GO/LdE

Kurztassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzraechte
Ausgetiitute Schutzrechie gelten als miit Wikarsy 2o 1. Apell 1999 von SAG in IFX singobracht.

“Infinson

\#‘Lz\-‘?-.‘f{.'.'ﬁ]_ =

1994013881 INTEGRIERT OFTISCHE ANORDNUNG ZUR UNI- UND/ODER singie use
BIDIREKTIONALENOPTISCHEN SIGNALUEBERTRAGUNG UND
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINERSCHICHTSTRUKTUR
EINES DFE-WASERS UND EINES OPTISCH AN
DIESESCHICHTSTRUKTUR GEKOPPELTEN OPTISCHEN
WELLENLEITEMS

199401082 VERFAFFAEN ZUR HERSTELLUNG EINER DREDIMENSIONALEN aingle use
SCHALTUNGSAN-ORDMNUNG

199401097 VERFAHREN ZUR PLASMAUNTERSTUETZTEN single use
RUECKSEITENAETZUNG EINERHALBLEITERSCHEIRE BE!
BELACKUNGSFREIER SCHEIBENVORDERSEITE

199401113 SELBSTPROGERAMMIERENDIE SCHALTUNGSANOEDNUNG single use

1994011271 QPTISCHER SENDER FUER DIE QOPTISCHE single use
NACHRICHTENTEGHNIK

192401130 HALBLEITERBAUELEMENT FUER DEN single use
UVEBERSFANNUNGSSCHUTZ VON MOSFET UNDIABT

199401133 SCHALTNETZTEIL MIT INFORMATIONSUE BERTRAGUNG VON single use
DER PRIMAERSEITEZUR SEKUNDAERSEITE

189491134 SCHALTNETZTEIL MIT SINUSFOERMIGER STROMAUFNAHME single use

199401142 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES DICHTALEN dual use
SINUSSIGNALES MIT EINERVORGEGEBENEN ABTASTHATE
UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNGDES
VERFEAHMRENS

1859407143 VERFAHREN ZUM ANSTELIERN EINES UMBICHTERS UND dual use
ANORDNMUNG ZUR DURCH. FUEMRUNG DES VERFAHRENS

199401165 SCHLUESSELLOSE ZUGSANGSKONTROLLEINRICHTUNG single use

189401170 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BILDUNG VON singie use
ZUGEHOERIGKEITSFUNKTIONSWERTENLINGUISTISCHER
ZWISCHENWERTE

198401182 VERLUGTARME INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT REDUZIERTEM  single use
TAKTHUB

189401189 LESTUNGSOIODE dual use

199401197 HALBLEITERBAUELEMENT MIT ANODENSEITIGER GETTERUNG  dual use

19940712058 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES single use
HALBLEITERBAUELEMENTES FUER VER-TIKALE INTEGRATION
LUND VERWENDUNG FUEER TEST-ZWECKE

1994071218 OFTISCHER WELLENLAENGENKONVERTER single use

199401222 VERFAHREN ZUM RUECKSEITEN-DUENNEN VON single uge
STRUKTURIERTEN SHIZIUM-WAFERN

1869401226 INTEGRIERTE TREIBERSCHALTUNGSANORDNUNG FUER EIN single use
INDUKTIVESLASTELEMENT

Diese Liste enthilt die Im Nachtrag vom 1. Junl 1888 suigetinmen Schutsrechistamilion CoerCic

korrigiert um dan Nachtrag vom 20, Dezember 2001, Seite 51 von 186

PATENT
REEL: 024114 FRAME: 0391



@oe0/253
PRAX weYver

MORRIZON FOERSTER

L " " A o i | aia D,

T03 TEO TTVT

LB S A PR W S A !

03/19/2010 15:32 FAX
o a DL LSS

D JONATHAN BOCKMAN  COMPANY :C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Aniage D2 (single use)} und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgutibrie Schutzrechie gelten als mit Wirkung zum 1. April 1999 vonr SAG in IFX #ingabracht.

‘ .. !n- L!;ﬂﬁf}"ﬂ .

199401226 VERFAHREN ZUM UEBERTRAGEN UND EMPFANGEN VON AN single use
EINEM BILDSCHIRMDARSTELLBAREN VIDEOSIGNALEN UND
SCHALTUNGBANCRDNUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES
VERFAHRENS

199401268 CHIPKARTE single use

193401271

MIKROSYSTEM MIT INTEGRIERTER SCHALTUNG UND
MIKROMECHANISCHEMBAUTEIL UND HERSTELLVERFAHREN

single uze

199401272 MIKROMECHANISCHES BAUTEIL MIT EINER DIELEKTRISCHEN  single use
BEWEGLICHENSTRUKTUR, MIKROSYSTEM UND
HERSTELLVERFAHREN

199401273 MIKROMECHANISCHES BAUTEIL MIT EINEM SCHALTELEMENT  single use
ALS BEWEGLICHERSTRUKTUR, MIKROSYSTEM UND
HERSTELLVERFAHREN

199401278 VERFAHREN ZUR FUZZIFIZIERUNG VON AN FINGAENGEN single use
EINES FUZZYPRO-ZESSORS ANLIEGENDEN
EINGANGSSIGNALEN UNTER VERWENDUNG VON EIN-
GANGSZUGEHOERIGKEITSFUNKTIONEN

199401283 PHASENREGELKREIS single use

189401292 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES MOS- single use
HALBLEITERBAUELEMENTS

199401296 HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER MOSFETS MIT LDD single use
S4P1Z2B60E

199401320 HERSTELLUNGSVERFAHREN FUER MOSFETS MIT LDD single uee
94P1296DE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG
EINES REFERNZSTROMS

199401326 GAIN CELL DRAM STRUKTUR UND VERFAHREN ZUR single use
HERSTELLUNG

199401329 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM TEILEN EINES TAKTSIGNALS  single use

199401347  BIPOLARTRANSISTOR UND HERSTELLUNGSVERFAHREN single uge

193401348 THERMISCHER SENSOR/AKTUATOR IN HALBLEITERMATERIAL  single use

199401353 FREQUENZVERAENDERBARE OSZILLATORANORDNUNG single use

199401387 SCHALTNETZTEN MIT NIEDRIGER VERLUSTLEISTUNG IM single use
STANDBY-BETRIEBS-ZUSTAND

199401397 ELEKTRONISCHES BERUEHRUNGSLOSES single use
PATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM

199401403 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUH BEGRENZUNG DER single use
AUSGANGESPANNUNG EINESGETAKTETEN
SPANNUNGSREGLERS

188401417 EINRICHTUNG ZUR RAEUMLICHEN TRENNUNG UND/ODER single use
ZUSAMMENFUEHRUNGOPTISCHER WELLENLAENGENKANAELE

199401441 VERFAHREN ZUR HIERARCHISGHEN LOGIK-VERIFIKATION single use
HOCHINTEGRIERTERSCHALTUNGEN

Diese Lisie enthiit die im Nachirag vom 1. Juni 1969 alfgefiihrten Schumrechistamiion, " 8pe ia

korrigiart um dan Nachtrag vem 20, Dezambar 2001
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2 JONATHAN BOCKMAN  COMPANY:C/0 MORKRISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dusl use) Schutzrachte

Autgetilbete Schutzrechts goltea ate mit Widang zom 1. April 1999 von S4G n IFX aingabracht.

189401443 KRYPTO-SCHALTKREIS dual use

199407444 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN single use
SCHALTUNGSAN-ORDNUNG

1934014458 MODOULKARTE single use
199401448 INTEGRIERTES LEISTUNGS-HALBLEITERBALUEL EMENT MIT single use
BCHUTZSTRUKTUR

199401451 GERAET ZUR VERARBEITUNG VON VIDEQSIGNALEN MIT EINER single use
TELETEXT-VERARBEITUNGSEINRIGHTUNG

199401458 VERSTAERKERANORDNUNG FUER HOCHFREQUENZSIGNALE single use

199401460 VERSTAERKERANORDNUNG UND EMPFAENGERSCHALTUNG,  dual use
DIE DIE VERSTAERKER-ANORDNUNG ENTHAELT

199401463 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MOS-TRANSISTOREN single use
UND BIPOLAR-TRANSISTOREN AUF EINER HALBLEITERSCHEIBE

189401474 SCHALTUNGSANORDNUNG, INSBESONDERE FUER DIGITALE dual use
MODULATIONSEUNI-RICHTUNGEN

199401475 SCHALTUNGESSTRUKTUR MIT MINDESTENS FINEM single use
FELDEFFEKTGESTEUERTENBAUELEMENT UND VERFAHREN
ZU DEREN HERSTELLLING

199401476 SCHALTUNGSANCORDONUNG FUER IF-SAMPLINGSYSTEME doal use

1984071491 VERFAHKEN UND SCHALTUNGSANORONUNG ZUR CODIERUNG dual use
UND DEKODIERUNGVON ZUSATZINFORMATUON IN EINEM
DIGITALEN SIGNAL

199401452 OSZILLATORVERSTAERKER MIT EINER AMPLITUDENREGELUNG single use

198407517 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
STOERSIGNALUNTERDRUECKUNG
198401521 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR gingle use

UMSETZUNG EINER EINGANGS-BILDFOLGE AUF EINE
AUSGANGS-BH DFOLGE MIT
ZEILENRASTEMABHAENGIGERBILDVERARBE I TUNG

198401522 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
ZWISCHENFREQUENZDEMODULATION
199401523 DEFUZZIFICATIONS-VORRICHTUNG FUBR EINEN singie use

HOCHAUFLOESENDENFUZZY-LOGIC-CONTHROLLER,

18994015640 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN singla usa
SUHALTUNGSAN-QORDNUNG

199401551 GIPOLARE KASKADIERBARE SGHALTUNGSANCRONUNG ZUR single use
SIGNALBEGRENZUNGUND FELDSTAERKEDETEKTION

1994015489 HALBLEITERBAUELEMENT MIT PASSIVIERUNGSSCHICHT single use
199401560 HALBLEITERBAUELEMENT MIT ISOLIERENDEM GEHAEUSE dual use

199407567 REDUNDANZ-SCHAL TUNGSANOQRDNUNG FUER EINEN INTEGR- single usc
ERTEN HALBLEITER-SFEIGHER

Diege Liste enthalt die im Nachirag vom 1, Juni 1859 aufgefinnen Schitrechistaraiion. ~ oPCIC
korrigiart um den Nachirag vom 20. Dozomber 2001, Sole 53 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aufgetithrty Sahutzmchie gelten alg rolt Widkung zuem 1, April 1989 von SAG In 1EX eingebracht.

Fax

B oBz/253

Lervar

korrigiert urn den Nachirag vorm 20. Dozember 2001,

199401564 ANSTEUERSCHALTUNG FUER EIN FELDEFFEKTGESTEUEBTES  dual use
LEISTUNGS-HALB-LEITE RBAUELEMENT

199401574 HALBLEITERBAUELEMENT MIT ZWET MONQLUITHISCH single ute
INTEGRIERTEN SCHALT-ELEMENTEN UND EINEM
VERGRABENEN STRHUKTURIERTEN STEUERGERIET

199401875 VERFAMREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR SILO-{M- single use
BILD-EINBLENDLUING

1899401576 VERFAHREN ZUR FEMLERRUECKVERFOLGUNG single use

198401877 PHASENREGELKREIS gingle use

139401580 VERFAHREN ZUR DECODIERUNG KOMPHRIMIEFTER VIDED- dual use
DATEN MIT REDUZIER-TEM SPEICHERBEDARE

198401618 VERFAMREN ZUR REINIGUNG 058 BUECKSEITE YON CHIPS single use

199401630 CHIPKARTENMOOUL FUER KONTAKTLOSE CHIFKARTEN UND single use
VERFAHREN JUSEINER HERSTELLUNG

199407631 SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM CHIPKARTENMODUL single use
UND EINER DAMITVERBUNDENEN SPULE

189401635 TRACEGERELEMENT single use

199401647 VORFAHREN ZUR BUECKSEITENAETZUNG EINER MIT single uze
SILIUMDIOXIDEBESCHICHTETEN HALBLEITERSCHEIBE MIT
FLUORWASSERSTOFFGAS

195401656 INTEGRIERTE SCHALTUNGSSTHUKTUR MIT EINEM AKTIVEN single use
MIKROWELLENBAU-ELEMENT UND MINDESTENS EINEM
FASSIVEN BAUELEMENT,

1899401678 VERFAHREN ZUR PLANARISIERENDEN single use
SPUTTERABSCHEIDUNG EINER ALUMINIUM-HALTIGEN
SCHICHT BEI DER MERSTELLUNG INTEGRIERTER
SCHALTUNGEN

199401682 VERFAMREN ZUR VERMEIDUNG DER RE-DEFPOSITION VON single use
ACTZPRODUKTEN AUFSUBSTRATOBERFLAECHEN WAEHREND
DES WOLFRAM-RUECKAETZPROZESSES BEIDER
HERGTELLUNG HOCHINTEGHIERTER SCHALTUNGEN

1894071692 JUSTIERANORDNUNG ZUM JUSTIEREN ZWEIER single use
MIKROOPTISCHER ZEILENBAU-TEILE UND
KOPPELANORDNUNG ZUM OPTISCHEN KOPPELN ZWEIER
MIKROOP-TISCHER ZFEILENBAUTEILE

199401693 DOPPELBRECHUNGSARMER PLANARER OPTISCHER single use
WELLENLEITER UND VERFAHRENZU SEINER HERSTELLUNG

129401694 CHIPKONFIGURATION UND VERWENDUNG EINES single use
ENTEPRECHENDEN CHIPS

199401700 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES NIEDEROHMIGEN single use
KONTAKTES ZWISCHENEINER METALLISIERUNGSSCHICGHT
UND EINEM MALBLEITERMATERIAL

199401711 AUSLESESCHALTUNG FUER EINEN KAPAZITIVEN SENSOS. dual use

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1689 aufgefihnen Sehutrashastamiion™ """ cPG Ic
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Kurztassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrachte

“indin
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Autigetihre Schutrrechte golten ale codt Wirkung zom 1. Apdl 1980 von SAG In 1EX alngubischt

i'i'ﬁeq.rg

@ 0B3/253

Fax Server

FESTWERT-SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAMAEN
ZU DEREN MER-STELLUNG

ADAPTIVES NETZWERK

LEISTUNGSHALBLEITERBAUBLEMENT MIT MONQLITHISCH
INTEGRIERTER SEN-SQRANCRDNUNG SOWIE SEINE
HERSTELLUNG UND VERWENDUNG

LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENT MIT MONOLITHISCH
INTEGRIERTEM MESS-WIDERSTAND UND VEREFAHREN ZU
DESSEN HEBSTELLUNG.

VERFAHREN ZUM FREILEGEN EINER OBEREN STEGFLAECHE
EINES AUF DEROBERFLAECHE EINES SUBSTRATS
AUSGEBILDETEN UND MIT EINEM MATERIALUMFORMTEN
SCHMALEN STEGES IM MIKROMETERBEREICH UND
ANWENDUNG EINESSOLCHEN VERFAHRENS ZUR
KONTAKTIERUNG SCHMALER STEGE

VERFAMREN ZUM ERZEUGEN ELEKTRONISCHER SIGNATUREN
UND VERWENDUNGEINES PSEUDO-ZUFALLSGENERATOR
HIERZL

THAEGERANCRONUNG ZUM EINBAU IN EINE KONTAKTLOSE
CHIPKARTE

DATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM MIT EINEM TERMINAL UND
EINER TRAGBARENDATENTRAEGERANCRDNUNG UND
VERFAHREN ZUM WIEDERAUFLADEN DER TRAG-BAREN
DATENTRAEGERANOMDNUNG MITTELS DES TERMINALS

VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINER LEAD-ON-
CHIP{LOC=)ANORDNUNG

SCHUTZECHICHT FUER WAFER UND VEREAHREN ZU DEREN
HERSTELLUNG

DATENTRAEGERANCOEONUNG

EIN DATENBUS BETREBBARE TRAGBARE
DATENTRAEGERANQRDNUNG

SCHAL TUNGSANORDNUNG ZUR TAKTGEWINNUNG AUS EINEM
DATENSIGNAL

ABSCHALTBARES HALBLEITERBAUELEMENT
DURCH FELDEFFEKT STEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT

VERFAMREN ZUM TROCKENAETZEN EINES
HALBLEITERSUBSTRATS

SENDE- UND EMPFANGSMODUL FUER EINE BIDIREKTIONALE
COPTISCHENACHRICHTEN- UND SIGNALUEBERTRAGUNG

SCHALTNETZTEIL
INTEGHIEHTER TEMPERATURSENSOR

199401719

199401724

1994017128

199401727

1899401731

199401733

1499401734

199401735

199401741

199401742

199401744
199401735

199401746

199401752
199401755
1859401756

199401763

199401773
199401776

Diese Liste enthalt die im Nachirag vorm 1. Juni 1968 autgefonen Sehutsrachistamiion, """

korrigiort urn den Nachirag vom 20. Dezormbar 2009 .

single use
single use
dual use

cgual Lise

gingle use

dual use

single use

single use

single usc
single use

gingle use
single use

aingle yse

sirigle use
single use
single use

single use

single use
single use
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual uge) Schutzrechte

Autgetiihrie Schutzrechis golten sl enlt Wikkung zum 1. Apwil 1989 vonr SAS In LEX gingebracht.
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VERFAHHMEN ZUR HERSTELLUNG EINEA
FESTWERTSFEICHERZEL LENANORDNUNGMIT VERTIKALEN
MOE-THANSISTOREN,

SYSTEM ZUR KONTAKTLOSEN ENERGIE-und
DATENUEBERTRAGUNG

SYSTEM ZUR KONTAKTLOSEN ENERGIE-und
DATENUEBERTRAGLING

INTEGRIERBARER SFANNUNGSBEGRENZER

VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON DURCH FELDEFFEKT
STEUERBAREN HALB-LEITTERBAUELEMENTEN

ANORDNUNG ZUR KAPAZITIVEN SIGNALUEBERTRAGUNG
ZWISCHEN GHIFLAGENEINER VERTIKAL INTEGRIERTEN
SCHALTUNG,

ANORDNUNG ZUR INDUKTIVEN SIGNALUEBERTRAGUNG
ZWISCHEN DEN CHIPLA-GEN EINER VERTIKAL INTEGRIERTEN
SCHALTUNG

VERFAHREN ZUA BEFESTIGUNG EINES ERSTEN SURSTRATES
AUF EINEMZWETTEN SUBSTRAT UND CESSEM VERWENDUNG
ZUR MERSTELLUNG EINERDREIDIMENSIONALEN
SOHMALTUNGSANORDNUNG

BIFOLARTRANSISTOR AUF SOILSUBSTRAT

MOSFET AUF SOI-SUBSTRAT UND VERFAHREN ZU DESSEN
HERSTELLUNG

KORBOSIONSSCHUTZ FUER MIKROMECHANISCHE
METALLSCHICHTEN

VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG EINES
HALBLEITERBAUELEMENTES

LATERALER BIPOLARTRANSISTOR

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ALUSSCHALTEN EINES
LEISTUNGS-HALBLEITER-BAUELEMENTES

ABSTIMMBARES EL EKTHONISCHES FILTER

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINER
GEREGELTEN AUSGANGS-SPANNUNG

SCHALTUNGSANORDNUNG Z{UIR ERZEUGUNG EINES
RUECKSETZSICNALS

GTO-THYRISTOR

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR LASTSTROMREGELUNG EINES
LEISTUNGS-MOSFET

TREIBERSCHALTUNGSANORDNUNG

SENSQF ZUM NACHWEI(S ELEKTROMAGNETISCHER
STRAHLUNG UND VERFAHREN ZUDESSEN HERSTELLUNG

SCHALTNETZTEIL MIT SINUSFOERMIGER STROMALUFNAHME

189401778

199401784
199401785

198401802
1984071808

199401822

1899401823

189401825

1994013832
199401833

189401834
193401835

193401836
199407837

193401850
1898401851

199401873

199401883
139407884

199401885
199401886

1894018493

Diese Liste enthilt die Im Nachtrag vom {.Juri 1989 alfgefifrten Schutzreshstarmiien.

korrigiart um dan Nachtrag vorn 20, Dexembar 2001

singie uge

tual use
duaf itse

sitigle Lo
single use

single use

asingle use

aingle use

single use
singla use

single use
single use

single use
dusal tise

single use
dual uze

single use

dual use
single use

single use
gingle use

single use
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in 1FX
Anilage D2 (single use) und D3 (dual usa) Schutzrechte

Adgetlitee Schutzmchte galiso al ot Widnng zom 1. Aped 1999 voo SAG ln IFX singabracht.
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Fax LDerver

1994071901
198401802

FERNSEHGERAET

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR TELETEXTVERARBEITUNG
UND BILD-IM-BILDEIN-BLENDUNG

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES
LEISTUNGS-MOSFET

MIS-STRUKTUR AUF SILICIUMCARBID-BASIS MIT HOMHER LATGH-
LUP-FESTIG-KEIT

MEHRLAGENLEITESFLATTEN UND
MULTICHIPMODULISUBSTRATE

TROCKENENTWICKELBARER FOSITIVRESIST

VERBINDUNGS- UND AUFBAUTECHNIK FUER MULTICHIP-
MODULE

PHOTOLITHOGRAPHISCHE STRUKTURERZEUGUNG
PHOTOLITHOGRAPHISCHE STRUKTURERZIEUGUNG
OPFTOELEKTHOUNISCHE BAUGRLUIFPPE

VERBINDUNGSEINRICHTUNG FUER LICHT-
WELLENLEITERKABEL.

OPFTISCHER KURZESCHLUSSETECKER,
QFTISCHE KOPPLUNGSANORDNUNG
ELEKTROOPTISCHES MODUL
ELEKTROOPTISCHES MOOUL.

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR SPEISUNG EINER
TEILNEHMMER-ANSCHLUSSLEITUNG

INTEGRIERBARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZLUR
STOERSICHEREN ABHEBEEELKENNUNG BE!
FERNGPRECHEINRICHTUHINGEN

SCHAL TUNGSANORDONUNG ZUR
GLEICHSPANNUNGSSPEISUNG EINER FERNSPRECH-LEITUNG

VERFAHREN ZUR STOERSICHEREN ABHEBEERKENNUNG BE!
RUFSIGNALEIN-SPEISUNG IN DIGITALEN
FERNSPRECHVERMITTLUNGSEINRICHTUNGEN

UNDSCHAL TUNGSANORDNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES
VERFAHRENS

VERFAHREN ZUR FILTERUNG EINER DIGITALEN WERTEFOLGE
MIT VER-BESSERTEM RAUSCHVERHALTEN LIND
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DURCH-FUEHRUNG DES
VERFAHRENS

SCHALTUNGESANORDNUNG ZUR
GEBUEHRENMMPULSFILTERUNG

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUF STROMBEGRENZUNG
SCHALTUNGSANORONUNG ZUR SPANNUNGSBEGRENZUNG

199401911

198403087

199403250

199403256
199403327

199403519
198403520
199404059
199404087

128404109
199404137
199404173
193404180
183495301

199405302

199405303

199405304

189405305

199405306

193405307
199405308

Diese Liste enthilt die im Nachtag vorm 1. Juni 1398 aufgefihrien Schutrrechtstamiion,

korrigiart um den Nachtrag vom 20, Dazernbar 2001,

gsingla vse
single use

single use
dual use
dual use

single use
dun! use

single use
single use
single use
single use

single use
single use
single use
airgjle use
single use

single use

dual use

single use

single use

dual yse

single use
dual uso
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in 1EX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetihre Sciwtzmchte gotien alg rolt Wikung 2o 1. Aprll 1999 voa SAG In 1EX wingabracht.

199405308 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR UNTERSFANNUNGS- dual use
ERKENNUNG

199407403 OPTICALLY-COUPLED DATA ACCESS ARRANGEMENT AND single use
TRANSHYEBRID

199407409 FLEXIBLE ECC/PARITY BIT ARCHITECTURE singie use

199407418  [LOW JUNCTION LEAKAGE MOSFETS single use

18989407442 OFTICAL ENCODER singla use

199407443 A METHOD OF ALIGNING A LIGHT PATHWAY FOR AN OPTICS single use
APPARATUS

188407450 OFF-CHIP DRIVER WITH VOLTAGE REGULATED PREDAIVE single use

199407468 METHOD FOR REDUCING METAL CONTAMINATION OF SILICON  single use
WAFERE DURINGSEMICONDUCTOR MANUFACTURING

188407489 DEEFP TRENCH DRAM PROCESS ON SO FOR LOW LEAKAGE single use
DRAM CELL

199407508 UNIT CELL LAYOUT AND TRANSFER GATE DESIGN FOR HIGH  single use
DENSITYDRAMS

198407514 METHODS FOR REDUCING ANOMALOUS NARROW CHANNEL single use
EFFECT INTRENCH-BOUNDED BURIER-CHANNEL P-MOSFETS

199407518 POLYSILICON/POLYCIDE ETCH PROCESS FOR SUB-MICRO single use
GATE STACKS

199407519 EMBEDDED PHASE SHIFTING PHOTOMASKS AND METHOD FOR single use
MANUFACTURINGSAME

199407520 GLOBAL PLANARIZATION USING SELF ALIGNED POLISHING OR singyle use
SFACERTECHNIQUE AND ISOTROPIC ETCH PROCESS

199407521 IMPROVED PLASMA ETCHING METHOD single use

198407524 APPARATUS AND METHOR FOR CLEANING PHOTOMASKS singla use

198407539 DOUBLE DENSITY FUSE BANK FOR THE LASER BREAK. single use
LINKPROGRAMMING OF AN INTEGRATED CIRCUIT

193407540 FUSE STRUCTURE FOR AN INTEGRATED CIBCUIT DEVICE single use

199407541 DRAM-TRENCH FILL EMPLOYING SELECTIVE EFITAXY single use

189407544 METHOD FOR ACCENTUATING PMOSFET ANOMALOUS singie use
NARROW CHANNEL EFFECTFOR ENHANGELD PERFORMANCE

199407545 PERSONALIZED AREA LEADFRAME GOINING AND HALF singie use
ETCHING FORREDUCED MECHANICAL STRESS AT DEVICE
EDGE

199407546 SHALLOW TRENCH ISOLATION WITH THIN NITRIDE LINER single use

199408007 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BALELEMENTS single uge
MITTELS MOLEKULAR-STRAHLERITAXIE

199408014 MIKROELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAMREN ZU single use
DESSEN HERSTELLUNG

199408015  VORRICHTUNG ZUR KONTROLLE VON HALBLEITERSCHEIBEN  single use

Diese Liste enthiit die im Nachyag verm 1, Juni 1999 aufgeflnrien Schutzrechtstamiien, BB i

korrigiort um don Nachtrag vom 20, Dezembpar 2001, Solte 58 van 186
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechta

Autgetlhre Schutzmchie gelten als mit Widing zum 1. Apell 1099 von SAG in IFX elngobiracht.
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e

199408076 VERFAMREN ZUR KONTROLLE VON HALBLEITERSCHEIBEN single use
UND VORRICHTUNGENZUR DURCHFEUHRUNG DES
VERFAHRENS

199408017 VERFAHREN ZUR UMSETZUNG EINER BILDFOLGE VON single use

HALBBILDERN MITZEILENSPRUNG AUF EINE BILDFOLGE VON
SCOHALTUNGSANCADNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DES

VERFAHENS

199408020 OPERATIONSVERSTAERKER MIT HOHER single uge
GLEICHTAKTUNTERDRUECKUNG

189408027 VERFAMREN ZUR PROGRESSIVEN KONVERSION VON single use

FERMNGEHBILDERN MITZEILENSPRUNG
199408031 SCHALTNETZEIL MIT SINUSFOERMIGER STROMAUFNAHME single use

193408047 ENTLADUNGSKAMMER FUER EINE PLASMAAETZANLAGE (N single use
DER HALBLEITER-FERTIQUNG

199408043 ANTENNENSAUE single usa

199408045 VERFAHREN ZUR REKONSTRUKTION VON IN RASTEREORM dual yse
VORLIEGENDENLINIENSTRUKTUREN

199408046 VERFAMREN ZUM NASSCGHEMISCHEN ENTFERNEN VON single use
KONTAMINATIONEN AUFHALBLEITERKRISTALLOBERFLAECHEN

199408047 VERFAHREN ZUR DETEKTION VON SOLLAGEABWEICHUNGEN  single use
EINES SCHNITT-KOERPERS

%99408051 KOFPELANORDNUNG ZUM OPTISCHEN ANEINANDERKOPPELN  single use
EINES OEIC-BAU-STEINS UND OPTISCHER FASERN
198408052 VERFAHHEN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR aingle use

FLIMMERREDUKTION FUER EINGERAET ZUR
VIDEOSIGNALVERARBEITUNG

1989408084 DORUCKSENSOR single use

199408065 DRUCKSENSOR single use

199408071 MEOCHRSTUFRIGE ZUGRIFFSSTEUERUNG AUF gingle use
DATENTRAEGERKARTEN

199408074 MIKROMECHANISCHES BAUELEMENT UND single use
HERSTELLVERFAHREN

199408077 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREDIMENSIONALEN  single use
INTEGRIERTENSCHALTUNG

199408078 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VERTIKALEN single use
INTEGRIERTEN SCHALTUNGSSTRUFKTUR

198408079 VEHFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DREIDIMENSIONALEN single use
INTEGRIERTENSCHALTUNG LINTER ERREICHUNG HOHER

SYSTEMAUSBEUTEN
198408548 CVD-VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER dual Uge
EINKRISTALLINENSILICIUMCARRBIDSCHICHT
Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1968 aufgefiinrten Schutzrechistamiion, 7 ERE 6
korrighart urn dan Nachirag vom 20. Dezermber 2001, Seite 52 von 166
PATENT
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dua! use) Schutzrechte
Autgtiteie Schutemchte gelten als mit Wikung zuee 1. Apell 1990 von SAG it 1EX alngabracht,

1995071006 SCHALTUNGSANCERDMNUNG ZUM SCHALTEN HOEHEREN single use
SPANMNUNGEN AUF ZINEMBALBLEITERCHIF UND VERFAHREN
ZU DESSEN BETREIBEN

1896HG0Y  INTEGRIERTE SCHALTUNGSSTRUKTUR UND VERFAMREN 2 single use
DEREN MERBTELLUNG.

199501012 ROTATIONSFREQUENZDETEKTOR single use

199501031 MOI-SCHALTUNGSANORONUNG ZUM SCHALTEN HOMER single use
SRPANNUNGEN AUF EINEMHALBLEITERCHIP

199507032 SCHUTZANORDNUNG GEGEN ELEKTEOSTATISCHE sirigle vse
ENTLADUNGEN IN MIT FELD-EFFEKT STEUERBAREN
HALBLEITERBALELEMENTEN

199507033 MIKROMECHANISCHES BAUELEMENT single use

199501054 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANOQRDNUNG ZUR single yae
GEWINNUNG VON 1IN EINEMVIDEOSIGNAL ENTHALTENER
DIGITALER DATENINFORMATION

19950710686 INTEGHIERTE HALBLEITERSCHALTLING singla use

198501057 VERFAHAEN ZUR UEBERFPRUEFUNG EINER HALBLEITEH- single use
SPEICHERVORRICHTUNG

199501058 VERFAHREN ZUM MERSTELLEN EINES KONDENSATORS UND single use
EINER HALBLEITER-SPEICHERVORRICHTUNG

199501059 HALBLEITER-SPEICHERVORRICGHTUNG UND VERFAMREN ZUR  single use
HERSTELLUNG

THI501079 TRANSIMPEDANZVERSTAERKERSCHAL TUNG single uso

199501080 INTEGRIERBARE STROMQUELLENSCGHALTUNG single use

199501084 VERFAHREN 2ZUR HERSTELLUNG ODER VERBESSERUNG single use
BERANDETER FOTOLACK-SCHICHTEN

199501085 VERFAHREN ZUR HMERSTELLUNG SILIZIUMHALTIGER MASKEN singie usa

199501091 VERSCHLUESSELUNGSVORRICHTUNG dual use

198501093 INTEGRIEABARE SCHALTUNGSANORDNUNG ZUS single use
ARBEITSESTROMSTABILISIERUNGEINES TRANSISTORS DURCH
GEGENKOPPLUNG, INSBESONDERE GEEIGNET
FUERBATTERIEBETRIEBENE GERAETE

198601085 MEMHAWERTIGE FESTWERTSPEICHERZELLE MIT single use
VERBESSERTEM STOERABSTAND

199501097 VERFAHAEN ZUR DARSTELLUNG VON IN NICHT dual use
AEQUIDISTANTER FORM UEBER-TRAGENEN BILDSIGNALEN
AUF EINEM DATENSICHTGERAET, DAS NUR AEQUI-DISTANTE
BILDSIGNALE ANZEIGT

199501101 VERFAHREN ZUM DAMAGE-AETZEN DER RUECKSEITE EINER single use

199501103

Diess Liste enthalt die im Nachirag vom 1, JUni 1988 aufgefohrien Sehizrachistamiien

HALBLEITERSCHEIBEBE| GESCHUETZTER
SCHEIBENVORDERSEITE

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR PHASENDIFFERENZMESSUNG single use

- CPCIC

korrighart L dan Nachirag vom 20. Dezembar 2001, Sehe 60 von 186
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use} Schutzrechta

Autgeiithre Schutzoschte galen ale mit Wiskaneg su 1. April 1999 vonrt 5AG in IFX, wiwpubracht.

“Infinaon

DR LTS S

199501114 ANORDONUNG UND VERFAHREN ZUM EINSEITIGEN, single use
NASSUHEMISCHEN AETZENEINER SUBSTRATSCHEIBE.

199501123 PRUEFSCHALTUNG UND PRUEFVERFAHREN ZUR single use
FUNKTIONSPRUEFUNG VON ELEK-TRONISCHEN
SCHALTUNGEN

THS0T1125 ADARTIVES BALANCEFILTER single use

188501126 VERFAHREN ZUM FREIAETZEN (SEPARIEREN) UND single use
TROCKNENMIKROMECHANISCHER KOMPONENTEN

199801127 BESCHLEUNIGUNGSSENSOR single use

199501128 VERFAHHEN ZUM FREIAETZEN (SHEFARIEREN) single use
MIKROMECGHANIBCHERFUNKTIONSELEMENTE

198501132 TAKTERZEUGIUNGSSCHAL TUNG single use

199501136 INTEGRIERT OPTISCHER RIPPENWELLENLEITER MIT BINER single use
EINEN STEUERBA-REN KOMPLEXEN BRECHUNGSINDEX
AUFWEISEMDEN WELLENLEITENDEN SCHICHT

199801137 INTEGRIERT OPTISCHER WELLENLEITER MIT EINER ENEN single use
ETEUEABARENKOMPLEXEN BRECHUNGSINDEX
AUIFWEISENOEN WELLENLEITENOEN SCRICHT

199501138 HALBLEITERVORRICHTUNG MIT GUTEM TERMISCHEN single use
VERHALTEN

1995071147 ANORDNUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTEN AUF single use
EINEM TRAEGERSTREI|FEN

189501143 INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MINDESTENS single uze
EINEM I1GBT

198501145 HALBLEITERSPEICHER, DESSEN SPEICHERZELLEN ZU single use
EINZELN ADDRESSIER-BAREN EINHEITEN ZUSAMMENGEFASST
SIND UND VERFAHREN ZUM BETRIEBSOLCHER SPEICHER

199501146 HALBLEITERBAUELEMENT MIT SCHUTZSTRUKTUR ZUM singte use
SCHUTZ VORELEKTROSTATISCHER ENTLADUNG

1899501747 VERFAHREN ZUR MONTAGE VON CHIPS, single use

198501151 PLATINE MIT MEHREREN INTEGRIERTEN SCHALTUNGEN single use

199501184 VERFAMREN ZUM HERSTELLEN EINES INTEGRIERTEN zingle use
WIDERSTANDES

1995011858 ELCHKTRONISCHE BOERSENKARTE UND VERFAHREN ZUM single use
WIEDERAUFLADEN EINERELEKTHONISCHEN ROERSENKARBTE

19861177 OFTOELEKTRONISCHER WANDLER UND single use
HERSTELLVYERFAHREN

199501179 INTEGRIEATE HALBLEITER-SPEICHERVORRICHTUNG single use

199501180 INTEGRIEATER HALBLEITERSPEICHER single use

199501191 VERFAMREN ZUR ERKENNUNG EINER SIGNALPALIGE cual use
ZWISCHEN ZWEI MUSTERN,WELCHE IN BINEM ZEITVARIANTEN
MESSIGNAL VORHANDEN SIND.

Diese Liste srthilt die im Nachtrag vom 1 Juni 1699 aufgetiinrten Schutzrechtsfamiien, T ERGIC

korrigian urn dan Nachtrag vom 20. Dazermber 2001, Seaite 61 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in I1FX
Anlage D2 (singie use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Adgetihete Schutzmchite golten als mit Wikcng zom 1. Apell 1908 von SAG tn 1EX eingatiracht,

Inflpmon
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184501212 PLATINE MIT EINGEBAUTER KONTAKTFUEHLERPRUEFUNG single use
FUER INTEGRIERTESCHALTUNGEN

199501214 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG MIKHOMECHANISCHER single uso
BALELEMENTE

199501218 FESTWERT-SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHKEN  single use
ZU DEREN HER-STELLURNG.

199501223 VERFAHREN ZUR HANDHABUNG VON ELEKTROMISCHEN single use
BAUELEMENTEN

198501224 VERFAHREN ZUR HANOHABUNG VON ELEKTRONISCHEN singla use
BAUELEMENTEN IN DERENDMONTAGE

199601230 VERFAMREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM EMEFANG  dual use
VON CODIERTENVIDEOSIGNALEN

199501237 CHIP-ABDECKUNG single use

189501239 CHIF-ABDECKUING single use

1898801240 CHIP-ABDECKING single uso

199501241 BIPOLARER SILIZIUMTRANSISTOR single usa

199501253 SCHALTUNGSANORDNUNG UND HALBLEITERKOERPER MIT single use
EINEM LEISTUNGS-SCHALTER

199501254 SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM LEISTUNGSSCHALTER  dual use

1895012656 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERKENNEN DES LEERLAUFS  single use
EINER LAST

199501256 INTEGHIERTE KOMPARATORSCHALTUNG gingle use

198501258 VERFAHREN ZUR DYNAMISCHEN VERIFIKATION EINES dusl use
SCHRIFTZUGES ANHAND EINES REFERENZSCHRIFTZUGES

199501259 VERFAMREN ZUR EBMITTLUNG EINES dual uge
REFERENZSCHRIFTZUGES ANHAND EINER MENGE VON
SCHREIBERIDENTISCHEN MUSTERSCHRIFTZUEGEN

139501265 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERFASSEN DER TEMPERATUR dual use
EINES LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENTS

1995071267 SFPEICHERANCORDNUNG MIT EINEM ALS RINGSPEICHER single use
BETREIBBAREN SPEICHER

199501268 TRAEGERMODUL single uce

199501272 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINER KOPEELANORDNUNG single use
ZUM ANEINANDERKOF-FELN EINES PHOTONISCHEN
BAUSTEINS UND OPTISCHER EASERN LIND NACHDIESEM
VERFAHREN MERQESTELLTE KOPPELANORDNUNG.

199501273 INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT DER FUNKTION single use
EINES SYMMETRISCHSPERRBENDEN TRIACS,

199501278 KARTENFOERMIGER DATENTRAEGER UND LEADFEAME ZUR dual use
VERWENDUNG IN EINEMSOLCHEN DATENTRAEGER

Diese Liste enthiit die im Nachtrag vom 1. Juni 1866 aufgetinren Schutsrechtsfamiien, " " BlE 16

kerrigiart wm den Nachiag vom 20, Darembar 2001, Selte B2 von 186
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Bo71/253

Fax Server

AN i

199501289 SERIELL ZUGREIFBARE SPEICHERVORRICHTUNG MIT HOMER

FEMLERKORRIGIER-BARKET

FELDEFFEKT STEUERBARES HALBLEITERBAUELEMENT MIT
EINEM INTEGRIER- TENOHMISCHEN WIDERSTAND

ANORDNUNG VON LESTUNGS- UND
KONTROLLHALBLEITERELEMENTEN

SCHALTUNGESANORDNUNG ZUR DIGITALEN
PHASENDIFFERENIMESSUNG

SPEICHERVERWALTUNGSVERFAHREN
HALBLEITERCHIF

VERFAHREN ZUM RECHNERGESTUETZTEN AUSTALSCH
KAYPTOGRAPHISCHERSCHLUESSEL ZWISCHEN EINER
NETZOCOMPUTEREINMEIT N UND
EINERBENUTZERCOMPUTEREINHEIT |

Varfatren zum Belrieb eines RTP-Hoakfore

Vorfahren zum Betrieb eines BTP-Beaktors 95P13180E
FESTWERTSPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN
Z2U DERENHERSTELLUNG,

VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BILD-IM-
BILD-EINBLENDLUNG

SCHALTUNGSANORONUNG ZUM ANSTEUERN EINES
LEISTUNGS-MOSFET

GTL-Ausgangsverstaerkar zum Einkoppoin oines am
Eingangantiegenden Lingangssignales in eine am Ausgang
anlisgendeUebertragungsieitung

SQI-BICMQOS-VERFAHREN

Varfahren zum seleitiven Entfarnen von Siliziumdioxid
KONTAKTLOSE CHIPKARTE

VERFAHREN ZUR ABSCHEIDUNG EINER SILIZIUMOXIDSCHICHT
KONFIGURIERBARE INTEQRIERTE SCHALTUNG

VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG EINER EMPFAENGERUHRZET
ZUM EMPFANGS-ZEITPUNKT EINER IN EMPFANGENEN
DATENELEMENTEN ENTHALTENEN SENDE-ZEITMARKE
FESTWERT-SPEICHEAZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN
£ DERENHERSTELLUNG

Fastwert-Speicherzeflenvorrichtung und Verfatiren zu
derenHerstoliung

SPEICHER MIT DYNAMISCHEN SPEICHERZELLEN
Halbeiterspeichervorrichtung
HALBLEITERSPEICHERVORRICHTUNG
HALBLEITER-BAUELEMENT

199501291

199501300

199501308

189501309
199501311
199501314

189501318
199501329

199501330

198501340

199501354

199501358
198501360
199501366
199501370
199501377
199507395

1995071396

199501387

199501402
199501404
199501405
199501407

Diese Liste enthalt die im Nachirag véim 1. Juni 1988 autaeltihrien Schutzredhistamiien.

karrigiert um dan Nachtrag vom 20. Derembear 2001,

single use
dual use

singie use
single use

dual use
gingle use
cual use

single use
single use

singie use
dual use

single use

single use
gingle use
dual Lo
single use
single use
dual use

single use

single use

singla usea
single use
single use
single use
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Aniage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechta
Adgetibrie Schuzrectte galen zh ot Wikang zom 1. Aprdl 1999 ver SAL In IEX singuebrachkt.

199501408 OPTISCHER SCHALTER single use

199501410 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINER EEFROM- singia usa
HALRLEITERSTRUKTUR

199501411 HERSTELLUNGSVERFAHBEN FUER EINE POLYSILIZIUM- single use
STRUKTUR

199501413 VERFAHREN ZUR CHARAKTERISIERUNG DUENNER single use
SCHICHTEN IN DER HALB-LEITERFRODUKTION

198501416 ELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR single use
HERSTELLUNG EINESELEKTRONISCHEN BALUELEMENTS

199501417 VERFAHBEN ZUR HERSTELLUNG VON single uco
SUBLITHOGRAFPHISCHEN AR TZMASKEN

189501418 INTEGRIERTER SCHALTKHEIS MIT CMOS-SCHALTUNG UND single use
VERFAHREN ZURHERSTELLUNG VON ISOLIERTEN, AKTIVEN
BEREICHEN EINER CMOS-SCHALTUNG

199501419 Verahren 2ur Herstellung einer DFB-Laserdiode mit single use

angekoppaltemwellantaiter und DFB- asordiodenschichisiruktur

199501421 VERFAHREN ZUM RECHNERGESTUETZTEN AUSTAUSCH single use
KRYPTOGRAPHISCHERSCHLUESSEL ZWISCHEN EINER
BENUTZERCOMPUTEREINHEIT U UND
CINERNETZCOMPUTEREINMEIT N

189501430 TERANSIMPEDANZVERSTAEAKERSCHALTUNG single use

189507438 KONSTANTSTROMQUELLE MIT EINEH EEPROM-ZELLE sirige use

189501438 HALBLEMERANOSDMUNG MIT SELASTIUSTIERTEN singla use
KONTAKTEN UND VERFAHRENZU SEINER HERSTELLUNG

199501450 DRAM-ZELLENANORDNUNG LIND VERFAHREN ZU DEREN single uae
HERSTELLUNG

199501451  DRAM-Zeflenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung. single use

199501460 DFB-LASERDIQDENSTRUKTUR MIT KOMPLEXER OPTISCHER single use
GITTERKOPPLUNG

199501467 VERFAHMEN ZUR SELEKTIVEN PROGHAMMIERUNG EINES single use
NICHT-FLUECH TIGENSPEICHERS

199501475 BIBOLARTRANSISTOR VOM ENP-TYP single use

199501488 LASERSYSTEM single use

199501493 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERFASSEN DES LASTSTROME dual use
EINES LEISTUNGS-HALBLEITERBAUELEMENTES MIT
SOURCESEITIGER LAST

199501498 QOBERFLAECHENEMITTIERENDE LASERDIODE single use

188501503 Schaliungsanordnung xum Vergleleh zwaler olekirlschor Groessen gingle use

199501505 Schaltungsanordnung zum Vergleich zweier elektrischor singie use
Groessen,die vor einem ersten Neuron-MOS-Eeidefekiransistor und
einerfeierenzquele zur Verfuegung gestelit werdon.

Diess Uiste emhélt tie im Nachirag vorm 1. Juni 1989 sufgefinran Schutzrechtstamiion. T SRS T

korrigiert um dan Nachtrag vom 20, Dezember 2001, Baite 64 van 166
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dua! use) Schutzrechte
Adgetihrs: Schutzrachts gulten als mit Wikung zum 1, Apdl 1699 vor SAG in 1EX eingabracht.

199501507 SCHALTUNGSANOQRDNUNG ZUR REALISIERUNG VON single use
DURCHSCHWELLENWERTGLEICHUNGEN DARSTELLBAREN
LOGIKELEMENTEN

189501515 FPROZESSROMA MIT ENDVERSCH{LUSS single use

195501517 MOS-HALBLEITEABAUELEMENT MIT VERBESSERTEN single use
DURCHLASESEIGENSCHAFTEN,

199501518 LESTUNGS-MALBLEITERMODUL MIT ANSCHLUSSTIFTEN dual use

1995071626 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ABSCHALTEN EINES single use
LEISTUNGS-MOSFET BEIJEBERTEMPERATUR

199501527 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ABSCHALTEN EINES aingle use
LEISTUNGS-MOSFET BEIUEBERTEMPERATUR

199501532 FUSEBANK single use

199501542 LEISTUNGETRANSISTOR MIT KURZSCHLUSSCHUTZ dual use

199501543 SCHALTUNGSANQRDNUNG MIT EINEM LEISTUNGSSCHALTER singla use

198501544 ANLAUFSCHALTUNG UND HALBLEITERKOERPER FUER EINE single use
SOLCHE ANLAUFR-ECHALTUNG

199501545 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES FET duai tee

1995075846 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERIN EINES singlo use
LEISTUNGS-ENHANCEMENT-MQSFET

199501552  Vorrichtung und Verfahren zur Erfassung und Sewertung single use
einesrasumlich diskreten Punktmusters

199501553 Verfahren zum Lesen und Auflrischen eines single use
dynamischentHaibleiterspeichers

1995071554 Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daleninhaiten aingle Lge
elnesdynamischen Halbleilerspeichers

199501556 SPEICHTCRVORRICHTUNG UND HERSTELLUNGSVEREAHREN gingle use

199501561 OPTOELEKTRONISCHE SENDE-EMPFANGS-VORRICHTUNG single uze

199501562 WELLENLAENGENABSTIMMBARE LASERVORAMICHTUNG singfe use

198501579 VORRICHTUNGEN ZUR UMWANDLUNG VON SINGLE-ENDE- single use
SIGNALEN ZUVOLLDIFFERENTIELLEN SIGNALEN UND
UMGEKEHRT.

1935NMS87  Elektrisch schreib- UND loeschbare single use
Festwertapeicherzellenanordnungund Vertahren zu derer Hersteilung.

199501590 SPANNUNGSUMSETZER ZUM ERZEUGEN EINER GEREGELTEN  single use
AUSGANGESSPANNUNGAUS EINER EINGANGSSPANNUNG

199501592 VERFAHREN ZUR DEKODIERUNG UND KODIERUNG EINES dual use
KOMPRIMIERTENVIDEODATENSTROMS MIT REDUZIERTEM
SPEICHERBEDARF

199501584 VERFAHBEN UND ANORDNUNG ZUR CODIERUNG UND dual pse
DECODIERUNG VON EINEMVIDEQDATENSTROM FUER ALLE
BILDELEMENTE DES VIDEODATENSTROMS

Diese Liste enthait cie im Nachtrag vam 1. Juni 1999 altgetiien Schutzrechtstamiion. 7 BBG 16

korrigiert wum dan Nachtiag voim 20, Dexembaer 2001, Swity 65 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetitie Schutzeechte gelten alg rdt Wikung zum 1. Apzil 1999 wirt SAS In IEX gingebrache,

kewrigiart urn den Nachtiag vom 20, Dezernhar 2001,
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199501598 BOOTSTHAPSCHALTUNG single use

198501601 VERFAHEEN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN CMOS- single use
SCHALTUNG

1895071602 Elekirisch schreib- UND lneschbare single use
Festwerispeicherzellenanerdnungund Verfahren zu derer Herstetiung.

199501604  Integrierle Schaltungsanordnung mit mindesiens »wei single use
gegenginandensolieren Bauelementen und Verfahren zu deren
Herstellung

199507670 VIDEQSIGNALEMPFANGSEINRICHTUNG MIT dual use
AUFZEICHNUNGSSCHUTZ

199501615 VERFAMAEN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR clual use
DECODIERUNG EINES VIDEO-DATENSTROMS

199501622 ELEKTRISCH LOESCH- UND PROGARAMMIERBARE NICHT- single usa
FLUECHTIGE SPEICHER-ZELLE

183501626 BILDSIGNALVERARBEITUNGSEINRICHTUNG UND VERFAHREN  dual use
ZUR VERARBEITUNGDIGITALER DATENSIGNALE

199501631 Verfahren zur Merstollung eincs MOS-Transistors. single use

199501637 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG VON MINDESTENS ZWE! singte use
TRANSISTOREN IN EINEM HALBLEITERKOERPER

198501643 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON single use
MIKROELEKTROMNISCHEN STRUKTUREN

199501644 TRANSPONDER UND VERFAHEEN ZUR HERSTELLUNG EINES  dual use
THANSPONDERS

199501645 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER GATEELEKTRODE single use

199501646 RAEINIGUNGSVERFAHREN FUER EIN ZU STRUKTURENDES, single use
BESCHICHTETESWERKSTUECK

199501647 VERFAHREN ZUR KONTAKTLOCHHERSTELLUNG singife use

199501648 MIKROELEKTRONISCHER, INTEGRIERTER SENSOR UND single use
VERFAHREN ZURHERSTELLUNG DES SENSORS

1995071649 MIKROELEKTRONISCHEN, INTEGRIERTER SENSOM UND single use
VERFAHMREN ZURHERSTELLUNG DES SENSORS

199501650 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VIELZAML VON single use
MIKROELEKTRONISCHENSCHALTUNGEN ALF SOI

1895071651 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VIELZAML VON single use
MIKROELEKTRONISCHENSCHALTUNGEN AUF 501

199501652 SYSTEM ZUM TRANSFORT VON TESTEBOARDS single use

199501658 Verfahren zur Metallisierung von Submikran-<bzw.~m- single use
yKentakiloechern in Halbleiterkoerpemn

199501659 TINTENSTRAHLOBUCKKOPF UND VERFAHREN ZUM single use
HERSTELLEN EINES OLCHENTINTENSTRAMLDRUGK KOPFES

199501661 LEITERRRAHMEN FUER INTEGRIERTE SCHALTUNGEN dual use

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1988 auigetthsn Schutzrechistamiion. " &k i
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (asingle use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetihrie Schutzrechte galtin abte mit Widong zurn 1. Aprdl 1999 vou SAG In IFX elogebracht
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199501668
19985016566
199501670
TAI501673
199501674

189501676

193501680

199501681

1995071637
1995016688

199501716
189501717
189601718

199501719
199501720

184501721

199501726

1895017323
TIE01 7S Y

199501778

189501792
199501794
199501795
199507813

Diese Liste onthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1958 autgefiiten Sohzrechistarmiien "

Optische Strukiur und Verfahren 2u deren Hersteliung,
INTEGRIERTE SCHALTUNG

DRAM-Zeflenanordnung und Verfahren zu doren Herstallung.
VERFACKUNG FUER BN ELEKTRONISCHES BAUELEMENT

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KONDENSATORS IN
EINER HALB-LEITERANORDNUNG

OFTOELEKTRONISCHER WANDLER UND
HERSTELLUNGSVERFAHREN

VERFAHREN ZUR HEASTELLUNG EINES SELBSTJUSTIERTEN
KONTAKTES UNDEINES DOTIERTEN BEREICHS

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG KOMPLEMENTAEREH MOS5-
TRANSISTOREN

CHIPKARTE

Vorrichtung zur Mehrfachnutzung einer Hegeibasis in ginemiFuzzy-
Logic-Coprozessor,

CHIPMOOLIL
CHIPMODUH,

Schajungsanordnung zur Versorgung eines
elekironischenlasthroises

SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINER TESTSCHALTUNG

KONTAKTLOSE CHIPKARTE UND VERFAHREN ZUR
HMERSTELLUNG DERSELBEN

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER
ANMORDOMUNG AUS EINEM TRAEGER UND BNER
LUFTSPULE(Z.B.CHIPKARTE)

VERFAHREN ZUR ZUGRIFFSSTEUERUNG VON EINER
DATENSTATION AUF MOBHLEDATENTRAEGER

INTEGRIERTE SCHALTUNG

Optischer Schaller zum Schatten zweier oder mehrerer optischer
Wellenlaengentbaender

INTEGRIERBARE KOMPABATORSCHAL TUNG MIT
EINBTELLBARER ANSPRECH-SCHWELLE

TEUNEHMERENOSTELLE
DIGITALES NACHRICHTENVERMITTLUNGSSYSTEM
ANSAUGPLATTE FUER WARER

VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUM ANPASSEN DER
UEBERTRAGUNGSBITRATEEINER NACH DEM ASYNCHRONEN
TRANSFERMODUS ARBEITENDEN DATENMULTI-
FLEXEINRICHTUNG

single usea
singie uso
single use
single use
single use

singlo use
single use
single use

single use
single use

single use
single use
dual uze

single use
single usa

single use

dual use

singlc use
single use

single use

dual use
il use
single use
single use

korrigiert um dan Machtrag vom 20, Dazembar 2001,

- CRCIC
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Kurztassung des Einbringunygsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D2 (dual use) Schutzrachte
Aurgetiibree Schuttmchte galten i tlt Wirkung zu 1. April 1999 van SAG in 1EX einyabracht.

199501814 ORONUNGSVERFAHBEN FUER single uge
ZUCGE HOERIGKEITSFUNKTIONSWERTELINGUISTISOHER
EINGANGSWERTE IN EINEM FUZZY-LOGIG-PROZESSOR
UNDANORDNUNGEN ZU DEREN DURCHFUEHRUNG

199501868 VOHRRICHTUNG ZUM MESSEN DER SIGNALLAUFZEIT EINEX dual use
DIGITALEN UEBER-TRAGUNGSEINRICHTUNG

199501869 TREBCASCHALTUNG FLIER EINE LEUCHTOIORE dual use

199501881 Koppeliordnung zum selbstjustierenden Aneinanderkoppetin single use
eingsOEIC-Bausieing und optischer Fasern

199501884 Verfahron zur Befestiqung elektronischer Bauefemonta auf einem single use
Subastrat durch Drucksintern

189501886 ANORDNUNG ZUR DARSTELLUNG VON MINDESTENS ZWE! single use
BILDFOLQAEN

1995071897 Einrichlung zum sprungweisen Adressieren bestimmter sirggle use
Leitungeneines seriell arboilenden digitalen Speichers

199501889 Spelcherzellenanardnung aus matrixfoermig single use
angeordnetenSpeicherzelie

198501808 OURCH FELDEFFEKT STEUERBARES LEISTUNGS- single use
HALBLEITERBAUGLEMENT

198801815 DURCH FELDEFFERT STCUERBARES single use
HALBLEITERBAUELEMENT MIT
MEHRERENTEMPERATURSENSOREN ZUM SCHUTZ VOR
LUEBERLASTUNG

199501927 SCHALTUNGSANORONUNG ZUR ERZEUGUNG BINES single use
FREIGABESIGNALS FUER EINETAKTSTEUERBARE SCHALTUNG

1985928 VERFAMBEN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BILD-IM- single use
BILD-EINBLENDUNG

199501830 HALBLEITERANORDNUNG UND VERFAHREN ZU IHRER single use
HERSTELLUNG

199501932 VERFAHREN ZUM ERZEUGEN SEHR KELEINER single use
STRUKTURWEITEN AUF EINEMHALBLEITERSUBSTRAT

199501933 VERFAHMEN ZUM ERZEUGEN DER SOURCEBEREICHE EINES single use
FLASH-SPEICHER-ZELLENFELDES UND FLASH-

SPEICHERZELLENFELDES

199501950 Ancrdnung mit einem pn-Usbargang und einer Massnahme single use
zurHarabsezung der Gefabr eines Durchbruchs des pr-Uebergangs

199601852 INTEGRIERTER MIKROWELLEN-SILIZIUM-BAUSTEIN singlo use

193501862 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN CAMOS- gingle use
BCHALTUNG.

199501965 SCHALTUNGSANORDONUNG ZUM ANSTEUERN EINES single use
DEPLETION-MOSFET

Diese Liste enthalt die Im Nachtrag vom 1, Juni 1588 autgettihren Schutrectmsfamiian. " BEE &

korrigient um den Nachtrag vom 20, Dezember 2001, Sole 6B von 186
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Kurzfagsung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechte

Adgetihrte Schutzrecite gelten als mit Wikkung zum 1, Apdl 1996 vor SAG In 1EX wingebrache,

199501872 ANORDNUNG UND VERFAMREN ZUM ELEKTRISCHEN single use
VERBINDEN EINES HALB-LEITERCHIFS MIT ZUMINDEST EINER
KONTAKTEFLAECHE

1839501878 DRAM-Zaflonanorgnung mit dynamischen single use
scibatverstaerkendanSpeicherzelien,

1995019871 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG BINES single use
BIASPOTENTIALS

1984501984 Diode mit hoher Stogsstromipstigkeit und weichemAbschalivarhaltan. single use

1995071586 BIDIREKTIONALE TREIBERSCHALTUNG FUER PCLEBUSSYSTEME single use

199501988 CHIPMOULUL single use

199501994 DOPPLERRADARMODLY, dual use

1995071985 Schaltungsanordnung zur Frequenzverdoppeiung single use

199502001 TESTBARE SCHALTUNGSANORDNUNG MIT MEMREREN single use
IDENTISCHENSCHALTUNGSBLOECKEN

199502003  Einrichiung zum Emittieren von Elektronen, Anordnung aus single use
mehrerensolehen Einrichiungen und Vertahren zur Hersielung einer
solcheninrichtung

199502015 VORRICHTUNG UUND VERFAHBEN ZUR PROZESSIERUNG VON single use
HMALBLEITER-ELEMENTEM ‘

199502021 SMD-SPULE single use

189502028 BEWERTER- UND VERSTAERKERSCHALTUNG single use

189502030 VERFAHREN ZUR SYNCHRONISATION AUF EINE FOLGE VON duat yge
DIGITALENDATENWERTEN UND SCHAL TUNGSANORDNUNG
ZUR DURCHFUEHRUNG DESVERFAHRENS

198502043 INTEGRIERBARER KONDENSATOR UND VERFAHREN ZU single use
SEINER HERSTELLUNG

199502048 LASERDIODENBAUELEMENT MIT WAERMESENKE singie use

199502050 KOMPAKTE MALBLEITERSPEICHERANORDNUNG LUND single use
VERFAHREN ZU DERENHMERSTELLUNG

198502055 Prozessor-Analysesystam single use

199502056 Vorrichlung und Verfahren zur Kemmurikation zwischen Sende- dual use
und/oder Empiangsstationen und einar Yermittungsstation

199502057 VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR IMPLANTATION VON single uge
DOTIERSTOFF

198502071 Feldgesteuertar Bipolartiransisior, single use

199502072 VERFAHREN ZUM BESEITIGEN VON KRISTALLFEHLERN N single use
SLIZIVMECHEIBEN

189502083 VERFAMREN ZUA KONTROLLE VON SCHEIBEN single use

189502083 VIDEQEMPFANGSGERAET MIT EINER single use
TELETEXTVERARBEITUNGSEINRICHTLING

Diess Liste srthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1896 aufgefiirien Schutzrechtatamiien. ™ " BBE IS

Rotrigiart wm gan Nachirag vorm 20. Dezermber 2001. Soita 6% von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetihrie Schutmcite geltan sl vt Wirkung zum 1. Apdl 1999 vor SAG I IEX aingatiracht

199502103 HALBLEITER-BAUELEMENT,INSE. MIT BINER single use
OPTOELEKTRONISCHEN SCHALTUNGEZW ANORDNUNG

1995021771 VERFAHREN ZUR CODIERUNG EINES VIDEQOATENSTROMS dual yse
EINER AUSBILDBLOECKEN BESTEHENDEN VIDEQSEQUENZ,

1949502118 SCHALTUNGEANCORDONUNG UND VERFAHREN ZUH single use
MEHRFACHNUTZUNG EINESDIGITALEN TRANSVERSALFILTERS

199502120 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM UEBRERBILENDEN ZWISCHEN  single use
BILD-FOLGEN

198502124 VERFAHFHEN ZUM SELBSTTAETIGEN ERMITTELN DER single use
NOETIGENHOCHSPANNUNG ZUM
PROCRAMMIEREN/LOESCHEN EINES EEPROMS

1898502125 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERKENNUNG EINES DURGH dual use
EINE LASTFLIESSENDEN LASTSTHOMS

199502126 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERKENNEN DES LEERLAUES  dual use
EINER LAST

199502128 VERFAHRENZIUR HERSTELLUNG EINES EINE GEWOELBTE single use
MEMBRANE AUFWEISEN-DEN DRUCKSENSORS

199502130 EEPROM und Verfahren zur Angteuerung desselben single use

199502131 CMQOS-Anordnung single use

199502133  Festspeicher und Verfahren zur Ansteuerung desselben single use

1895602144 Loistungshalbleitar-Moaul single use

199502145  Verfahron zum Herabsetzen der Trasgarspoeicheriadung singlo use
inHalbigiterbauelementen

199502146 VERFAMREN ZUR ANSTEUERUNG EINES single use
FELODEFFEKTTRANSISTORS

199502148 UEBERTHRAGUNGSIYSTEM dual uss

199502149 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINER single use
SFEICHERZELLENANORDNUNG

199502150 VERTIKAL INTEGRIERTES HALBLEITERBAUELEMENT MIT ZWE! single uge
MITEINANDERVERBUNDENEN SUBSTRATEN UND
HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFUER

199502157 SCHALTUNGSANQRDNUNG ZUM SCHUTZ VON GLEICHSTROM:  dual use
BORDNETZEN GEGENKURZSCHLUSS

199502162 Halbleiterbauelement mit Schottkykontakt single use

199502166 Verfahren zwr Herstellung eines zingie use
ajgkironischenl eistungshavsiementes und
Leistungshableiterpausiement

199502167 Verfahren zur Montage eines Rahmens auf in Traegermaterial und  single use
Vorrichtung zur Durchfuehrung des Verfahrgns

198502169 Mikrochip mit einem diesen ganz odear taiiweigse dual use
umgebendenlichiundurchlaessigen Ummantelungsabschnit

Dinse Liste enthah die im Nachrag vorm 1. Juni 1998 duigefinren Sahutsiechistamiion, ™" &Ba 18

korrigiart urm den Naghtrag vorm 20. Dazamber 2001
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199502170 Chipkartenkoarper zur Hersteliung einer eine Spule

enthattendenChipkarte
Chipkartankoarpar

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN
SCHALTUNGEANORDNUNGMIT MINDESTENS EINEM MOS-
TRANSISTOR.

SPEICHERZELLE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER
NICHTFLUECHTIGEN SPEICHERZELLE

Hochintegrierto, nichtflugehtige Halbleiter-Speicherzelle
HOCHINTEGRIERTER HALBLEITERSPEICHER UNO VERFAHEEN
ZUR HERSTELLUNGDES HALBLEITERSPEICHERS
Kunststofitrasger mit (ndukitionsspule

Chipkarie mit giner Induklionsspule und Verfahren zu ihrerierstelfung
Chipkarte

CHIPKARTE UND VERFAHHAEN ZUR HERSTELLUNG EINER
CHIPKARTE

Auftrennbare Verbindungbrugcke (Fuse) und
verbindbarelLeitungsuntertrechung (Anti-Fuse), sowie Verfahren zur
Herstellungund Aktivierung edner Fuse und giner Anti-Fuse

SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINER ANZAHL VON
ELEKTRONISCHENSCHALTUNGSKOMPONENTEN

HALBLEITERSPEICHERVORRICHTUNG

INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT PROGRAMMIERBAREM FPAD-
TREIBER.

Festwertspelcherzellenanordnung und Verfahren zu derenHersteliung.

DIGITALE SIGNALPROZESSOR-ANCORDNUNG ZUM VERGLEIGH
VONMERKMALSVEK TOREN UND DEREN VERWENDUNG SOWIE
ZUGEHOERIGESBETRIEBSVERFAHREN

Einrichtung zur Ueberpruefung der ordhungsgemaessen Verpackung
venelekirischen Bauleilen, inshesondere integrieren Schaltkreisen
Einrichtung zur Uoberprusefung von elekirischan
Bautellen,insbesondere integrierten Schattungen

VERFAHREN ZUM TESTEN VON BUAN-IN-BOARDS UND DARIN
EINGESETZTENBAUTEILEN WAEHIREND DES
BESTURORKUNGEVORGANGES

fzinrichtung in einer Halbteiterfertigungsantage, insbesondere
fuerintegrierte Schallungen

EINRICHTUNG IN EINER HALBLEITEREERTIGUNGSANLAGE,
INSBESONDERE FUERINTEGRIERTE SCHALTUNGEN

Verfahren zur Bestimmung cines etekirischen Oberflaechenwider-
standes und Messvorrichiung

199602171
199502176
199502782

1899502183
199502104

199502188
199502187
199502189
199502180

189502191

199502192

199502193
199502209

1995802210
198502212
199502220
198802221

1996502222

199502224
199502225

1899502229

Diese Liste enthalt die im Nachirag vor 1. Juni 1999 aufgefonren Sehutziachistamiien.

karrigigrl um Jer: Nachirag vom 20, Dagzermber 2001.

singie use
single uge
single uae
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single uge

single use
single use
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single use

single use

single uge
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single use
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199502246 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KONDENSATORS N single use
EINERHALBLEITERANORDMNUNG,

199502247 FREQUENZMISCHER FUER EIN DOPPLERRADARMODLL cdual use

199502248 VERFAMHEN ZUR BEARBEITUNG VON GEDUENNTEN single use
HALBLEITERSCHEIBEN

199502264 Durch Feldeffek! steuerbares Leistungs-Halblesiterbauelenent single use
mitT emperatursensaor

199502270 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER GATEELEKTRODE single use
FUER EINEMOS-STRUKTURA.

199502271 VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER SRAM MOS-THANSISTOR-  single use
SPEICHERZELLE

199602273 SCHMELZSICHERUNG IN EINER INTEGRIERTEN single use
HALBLEITERSCHALTLING

199402276 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MOS-THANSISTORS | single uso

198502278 VERFAHREN ZUR RECHNERGESTUETZTEN dual use
BEWEGUNGSSCHAETZUNG FUERBILDPUNKTE ZEITLICH
AUFEINANDOER FOLGENDER BILOER EINERVIDEQSEQUENZ

199502282 VERFAHREN ZUR RECHNERGESTUETZTEN dual use
BEWEGUNGSSCHAETZUNG FUERBHDPUNKTE ZEITLICH
AUFEINANDER FOLGENDER BILDER EINERVIDEQSEQUENZ

199402288 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES NEURON-MOS- single use
TRAMNSISTORS AUF DERBASIS EINES CMOS-PROZESSES

189502293  Lcisutngshalblefter-Modul mit parallelgeschatteten IGBT-Chips dual use

199503034 SENSOR ALIF FET-BASIS dual use

199503058 VERFAHMEN ZUR PHOTOLITHOGRAPHISOHEN single use
BTRUKTURERZELUGUNG

198503214 VERFAHFMEN ZUR HERSTELLUNG VON POLYBENZOXAZOL- single use
VORSTUFENUND ENTSPRECHENDER RESISTLOESUNGEN

1895033871 VERSTAERKER MIT MINIMALER LEISTUNGSAUFNAHME singfe use

199503382 MAGNETISIERUNGSEINRICHTUNG FUEH EIN dual use
MAGNETORESISTIVES DUENN-SCHICHT-SENSORELEMENT MIT
EINEM BIASSCHICHTTEIL

18995032393 MAGNETISIERUNGSVORRICHTUNG FUER MAGNETORESISTIVE dual use
DLUENNSCHICHT-SENSORELEMENTE IN EINER
BRUECKENSCHALTUNG

199503440 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG VON POLY-O- single use
HYDROXYAMIDEN

199503441 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG VON POLY-0O- single use
HYRROXYAMIDEN

199503516 RASTERKRAFTMIKROSKOPIESONDEN UND duai use
RASTERTUNNELMIKEROSKORIESETZEN

Dlese Liste enthélt die im Nachrrag vomn 1. Juni 1999 aufgefinren Schutzrechtsfariien, EPE IS

Korrigher urm dan Nackdrag vom 20. Dezermbor 2001, Seite 72 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Auigetitiree Schuttrechte gelion sik mit Wikung zum 1. Aprit 1999 vor SAG in 1EX singabractt,

199503532 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON SILICIUMCAREBID- dual tuge
EINKRISTALLEN

1949503614 HALBLEITERBAUELEMENT AUF SILICIUMBASIS MIT cual use
HOCHSPERRKRENDEM RANDAB-SCHLUSS

199503678 NEUE DICARBONSAEUREDERIVATE aingle use

199503624 HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-O- single use
MERCAFTOAMIDEN

199503625 HERSTELLUNG YON POLY-O-HMYDROXYAMIDEN UND FOLY-O- single use
MERCAPTOAMIDEN

193503626 HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-O- single use
MERCAPTOAMIDEN

1899503627 HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND POLY-0O- single use
MERCAPTOAMIDEN

199503628 HERSTELLUNG VON POLY-Q-HYDROXYAMDIEN UND POLY-O- single uso
MERCAPTOAMIDEN

189503882 STHAHLUNGSEMPFINDLICHER WANDLER dual use

199503936 Halbleiteranordnung zur Strombegrenzung dual use

199504051 EINTEIIGER HALTER ZUR LOESBAREN OBER- single use
FLAECHENMONTAGE,

199504108 EINRICHTUNG ZUM UEBERWACHEN single use
EINESLEIGTUNGSGEREGELTEN LASERS.

189504130 OFTISCHE KORELUNGSANORDNUNG single use

199504147 OFTISCHER STECKVERBINDER. single use

199504148 STEGKVERBINDER FUER EIN LICHTWELLENLEITER-KABEL. single usa

199504175 OPTISCHER STECKVERBINDER gingle use

198504181 AUFNAHMEANORONUNG UND VERFAHREN ZUM HMERSTELLEN single use
EINER AUFNAHMEANORDNUNG FUER MINDESTENS EINEN
UMHUELLTEN LICHTWELLENLEITER

199504182 OFTISCHE KOPPLUNGSANORONUNG singlo use

199505307 DIFFERENZVERSTAERKER single usoe

199506302 INTEGRIERBARER UMSCHALTER FUER MOEHEME dual use
SPANNUNGEN

1899505303 TEMPERATURKOMPENSICRTE SENSOMANORDNUNCG UND single use
VERFAHREN ZUR TEMPERA-TURKOMPENSATON EINER
SENSORANORDNUNG

1899505304 SENSORANOEDNUNG dual use

199505305 SCHALTUNGSANCQRONUNG ZUR UMSETZUNG EINES 1-BIT- single use
DIGITALSIGNALS INEIN ANALOGSIGNAL

199505306 VERFAHREN ZUR SELBSTKALIBRIERUNG EINES A/D- ODER D/A- single use
WANDRLERS

1995058307 ANALOG-DIGITAL-UMSETZER singie use

Diese Liste snthillt die im Nachtrag vom 1. Juni 1855 autgefinrien Sehutsrechtsfamiian. ™" &ha 16

korriglart um dan Nachtrag vom 20, Dezembar 2001, Saita 73 von 186
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Anilage D2 {single use) und D3 (dual use) Schutzrachts
Autgetitete Schutzrechie golten als it Wity zum 1. April 1999 von SAG in IFX alombvache

199505308 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES single use
TAKTSIGNALS

199505309 SCHALTUNGSANORDONUNG ZUR VERRINGERUNG EINER dual uge
MINORITAETSTRAEGER-INJEKTION IN EIN SUBSTRAT

199505312 THANSFORMATIONSSCHALTUNGSANCRDONUNG single use

199505313 SCHALTUNGSANORONUNG ZUR STROMTRANSFORMATION single use

199505314 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUH GLAETTUNG EINER dual use
SPANNUNG

199505316 STROMTREIBERSCHALTUNG MIT QUERSTROMREGELUNG dual use

198505317 SCHALTUNGEANQRDNUNG ZUR GLEICHSPANNUNGS- UND single use
WECHSELSPANNUNGS-ALISKOPPLUNG

199507420 INTEGRATED CIRCUIT INTERCONNECTION EMPLOYING single use
TUNGSTEN/ALUMINIUM LAYERS

1996074271 AN ISOLATION COLLAR NITRIDE LINER FOR DRAM PROCESS  single use
INVOLVEMENT

199507433 WIRE ARRAY DICING FOR A DAMAGE FREE-SEPABATIONOF  single use
WAFERS OF SUBSTRATES

199507434 ABLATION PATTERNING OF MULTHLAYERED STRUCTURES single use

199507436 ISOTROPIC SILICON ETCH PROCESS THAT IS HIGHLY single use
SELECTIVE TOTUNGSTEN

199507437 LOW POWER SENSE AMPLIFIER FOR GAIN MEMORY CELLS single use

189507441  TWO-STEP CHEMIGAL MEGHANICAL POLISH SURFAGE single use
PLANARIZATIONTECHNIQUE

199507479 MONOLITHIC LINEAR OPTOCCOUPLER single use

199507480 MONOLITHIC LINEAR COUPLER STRUGTURE single use

198507481 AN DATA ACCESS ARRANGEMENT HAVING IMPROVED single use
TRANSMIT RECEIVESEPARATION

199807482 A COMBINATION HOOK/SWITCH CONTROL AND POLARITY single use
QUARDWITH INTEGRAL DRIVE TRANSISTORS

199507483 A METHOD OF MANUFACTORING A SEMICONDUCTOR DEVICE  single use

198507497 SCANMNING ELECTRON MICROSCOPE RULER AND METHOD single use

199507498 METAL INTERCONNECT STRUCTURE FOR AN INTEGHATED single use
CIRCUIT WITHIMPROVED ELECTRO MIGRATION RELIABILITY

199507501  IN-SITU WAFER TEMPERATURE CONTROL APPARATUS FOR  single use
SINGLEWAFER TOOLS

199507502 OFF-STATE GATE-OXIDE FIELD REDUCTION IN CMOS single uso

199507508 ETCH CHAMBER HAVING THREE INDEPENDENTLY single use
CONTROLLEDELECTRODES

199507511 AVOIDANCE OF PATTERN SHOSRTENING BY USING AN OFF single use
AXISILLUMINATION WITH TWISTING DIPOLE ANO POLARIZING
APERTURES

Diess Liste enthalt die im Nachirag vam 1 Juni 1099 aufgefifrien Schutrrochistamiion. GhCIC
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aulgetithirie Sclutzmchte galen ale onit Wiriung zum 1. Apeil 1999 vou SAG In IFX eingabkracht.

199507512 APPLICATION OF THIN CRYSTALLINE Si3N4 LINERSS IN singla use
SHALLOW TRENCHISOLATION {STI) STRUCTURES

199507513 ETCH PROFILE SHAPING THROUGH WAFER TEMPERATURE single use

CONTROL

189507514 FORMATION OF SELF-ALIGNED OVERLAPFING BITLINE Singie use
CONTACTS WITHSACRIFICIAL POLYSILICON FILLAN STUD

199507532 AN IMPROVED SEMICONDUCTOR DEVICE single use

199607634 ENHANGED DEEP TRENCH STORAGE NODE CAPAGITANCE single use
FOR DERAM

1995075358 FUSE ELEMENT FOR EFFECTIVE LASER BLOW IN AN single use
INTEGHATEDR CIRCLUITREVICE

189507536 IN-SITU TEMPERATURE MEASUREMENT USING X-HAY single use
DIFFRACTION

189507537 INTEQRATED POLYSILICON DIQDE CONTACT FOR GAIN single use
MEMORY CELLS

199507538 BORDEALESS CONTACT ETCH PROCESS WITH SIDEWALL single use

SPACER AND BELECTIVEISOTROPIC ETCH PROCESS

199507542 LOW PROFILE OPTICAL DEVICE WITH MULTIPLE MOUNTING  single uso
CONFIGURATIONS

199507543 DEEP DEPLETION MODE OYNAMIC RANDOM AGGESS MEMORY  single use
(DAAM) CELL

199807562 TEAFACE FOR PROVIDING CGALL CONTHOL FOR A HEADSET single use
ATTAGHED TQ ATELEPHONME

199507564 CLOSED-MOLD FOR LED ALPHANUMERIC DISPLAYS single use

183507568 IMPROVED FUSE LINK STRUCTURES THROUGH THE ADDITION single use
OF DUMMYSTRUGCTURES

199507569 PLANARIZED FINAL PASSIVATION FOR SEMICONDUCTOR single use
PEVICES

199507570 METHOD TO FORM A BURIED, IMPLANTED PLATE FOR DRAM single use
TRENCH STORAGECAPACITORS

199507571 SINGLE OR MULTIFLE PATTERNED ETCH STOP LAYERS FOR single use
FUSE ETCH

1989507572 CONTROLLED RECRYSTALLIZATION OF BURIED STRAP IN A single use
SEMICONDUCTORMEMORY EVIGE

198607573 PROCESS FOR REDUCING CIRCUIT DAMAGE DURING PECVD iN single uze
SINGLE WAFERPECVD SYSTEM

138507574 SEMICONDUCTOR STRUCTURE USING MODULATION DOPED single use
SILICATEGLASEES

188508002 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR single use
FLIMMERREDUKTION FUER EINGERAET ZUR
VIDEOGIGNALVERARBEITUNG

193508014 INTEGRIERTE PUFFERSCHALTUNG single use

Diese Liste enthalt die im Nachirag vor 1 Juni 1998 suigeftnren Sehuisradh whamiten,  CPGIG

korrigiert wurn dery Nachirag vom 20. Dazember 2001 . Salw 75 van 186
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Artetlitute Schutzrechte getwn sl oit Wirkung zum 1. Aptl 1998 von SAG In IFX elnnabrecht,

INTEGRIERTE PUFFERSCHALTUNG

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR BESTIMMUNG VON
KAPAZITAETSDIFFERENZEN

Vorrichtung zur Takterzeugung fuer CMQS-Schaltungen
mitdynamischen Hegistern.

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EBINES
GEGENUEBER EINEM EINGANGS-SIGNAL ORTHOGONALEN
AUSGANGESIGNALS SOWIE VERWENDUNG DIESER SCHAL-
TUNGSANORDNUNG

SCHALTUNGESANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM MESSEN
EINES KAPAZITAETS-UNTERSCHIEDES ZWISCHEN EINER
ERSTEN KAPAZITAET UND EINERZWEITEN KAPAZITAET (2

VERFAHREN LIND ANORDNUNG ZUR BESTIMMUNG DES
EMISSIONSFAKTORS VONHALBLEITERMATERIALIEN DURGH
BESTRAHLUNG MIT ELEKTROMAGNETISCHENWELL EN

Mikremechanisches Bayslement mit Mambran
CHIPKARTE

VERFAHMEN ZUM EAZEUGEN EINER SILIZIUMDIOX IDSCHICHT
AUFOBCRFLAECHENABSCHNITTEN EINER STRUKTUR

SRAM-BPEICHERZFEILLE
Optoelekironisches Bauslement mit kodirektionaler Maodankoppiung

VERFAHREN UND SCHAL TUNGSANOHRDONUNG ZUH
RAUSCHREDUKTION FUERVIDEOSIGNALE

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DATENKARTE

VERFAHREN ZUR VERTIKALEN INTEGRATION
MIKBOELEKTRONISCHER SYSTEME

ERSTELLUNG VON POLY-QO-HYDROXYAMIDEN UND POLY-O-
MERCGARPTOAMIDEN

HERSTELLUNG VON POLY-O-HYDROXYAMIDEN UND FOLY-O-
MERCARTOAMIDEN

VERSCHLUSSTEIL.
LOESBARER STECKER

Plagtichenfoarmige, hydrophobe Kohlenstoffaarogele mit ainer
Faserverstaerkung aus elekirisch nichtleitenden, anorganischen
Materialien und sin Verfahren zu deren Hersteliung

ECHOKOMPENSATOR 1V

SENDEFILTER FUER EINEN ECHOKOMPENSATOR
Loppelheterostruktur-HEMT

Herstellverfahren fuer eine Siliziumoxid-Schicht auf einerTopegraphie

Horstallvarfahren fuer sin mikromachanisehos Bautaif mif
einerbeweglichen Strakiur

199508015
1899508016

199508018

199508023

193508036

199508041

189508044
1995068037
198508065

198500067
199508081
199508088

198508094
199508101

199508559
129508560

199508596
199508597
199508605

199509809
199509810
193601002
199601004
1899601005

Diose Liste enthitht die im Nachtrag vom 1. Juni 1889 aufgetinren Schutzrechtsfamilion,

singie use
sitgle usoe

single use

single use

dual use

single use

cual use
single pse
eingle use

single use
single use
dual use

gsingle use
singie use

singfe use
single use

single use
single use
dual use

single uzg
single ugse
single uze
single uze
singe wun

karrigian urn den Nachrag vom 20, Dezember

2001.
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (aingle use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Auigelilhre Schutzrechte gelten als mit Wikung zum 1. Apdl 1999 von SAG in IFX slnabracht,
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198601006 Eleklrisch progranunierbare Speicherzeftenancrdnung und

Verfahrenzu deren Herstellung.

Mikromechanisches Bautei mit planarisiertom Deckel aul
sinemMohirawnm und Mersteliverfahren

Elekinsch programrnierbare Speicharzellananordnung ung
Verfahrenzu deren Mersteliung.

Matrix-Speicher (Virtual Ground)
Halbleltarbauelement
Mobiles Fernsprechandgeraet

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR FARBRDECODIERUNG UND -
DEZIMIERUNG FUER EINVIDEOSIGNAL

Schalinetzteil mit verlustleistungsarmem Standby-Betrieb

VORRICHTUNG ZUR
SPANNUNGSVERVIEL FACHUNG,INSE VERWENDBAR ZURZUR
ERZEUGUNG DER LOESCHSPANNUNG FUER EIN EEPROM

STATISCHE HALTEGLIEDER MIT EINPHASIGEM STEUERSIGNAL.
ELEKTRISCHE SCHALTUNG ALS OHMMETER

Varfahren xur rechnargestuetzton ftorativen Bestitmrnung
desEinschwingvernaitans einer Quarzresenatorschatung

VERFAHREN ZUR FAX-UEBERTRAGUNG IN DIGITALEN NETZEN
Verfahren zur Mersteflung strukturierter Metallisierungen
Halblsiterneuron mit variablen Eingangsgewichlan.

Varrichtung zurm Autnehmen und Halten athes Teils,
insbesondereaines eine Mikrolinse halternden Traegerkoerpers
Cptische Koppalanordnung aus einem Paar streffenanigor
optischerWellenleiterendabschnitte

VERFAHREN ZUM LOETEN EINES HALBLEITERKOERPEMS AUE
EINETRAEGERPLATTE UND HALELEITERKOERBER ZUR
DURCHFUEHRUNG DESVERFAHRENS

ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR CODIERUNG UND
DECODIERUNG VON MITEINEM BLOCKBASIERTEN
CODIERUNGSVERFAMREN CODIERTEN BILDERN

Durch Feldeffekt steuerbares Halbleiterbaueiement
Durch Feldeffekl steuarbaras Halblelterbauelament

SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN 2U DEREN
HERSTELLUNG

ADRESSIERUNG VON DATEIEN IN SEQUENTIELL
ARBCITENOENMATRIX-SPEICHERN

SCHIEBEREGISTER
TREIBERSCHALTUNG

199601008
1996G1009

199801010
199601012
199601015
188601037

199601020
189601037

199601038
199601043
198601049

199601058
189601061
199601064
199601071

199601073

1989607083

1996071098

195601099
1996071100
199601 101

19961117

198601120
1989601135

Diese Liste enthaii die im Nachirag vom 1. Jini 1568 aufgstihiien Sohutiechmtamiier,

Korriglen um don Nachiiiag vom 20, Dezember 2001

single use
single usa
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single uzo
dual use

single use

single use

sirgile use

single use
single Use
singlo use

duaf use

single use
zingle usa
single use

single use

aingle use

dual use

single use
single use
singie use

gingle use

single use
single use
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 {(singie use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetitticn Schuztochte galten sl vt Widiung zure 1. Aprll 1966 wer SAG n IFX eingabracht.

in

e

fineon

189601138 ANORONUNG ZUR FUZZIFIZIERUNG EINES AN EINEM EINGANG single use
ANLIEGENDENEINGANGESSIGNALES, DAS ALS SCHARFER
EINGANGESWERT ODER ALS UNSCHARFEMENGE VON
EINGANGSWERTEN VORLIEGT

1996071140 VERFAHHEN UND ANORDNUNG ZUR ADAPTION EINES FUZZY- singie use
REGLERS

199601141 Integrierte Schalfungsanordniing zum Ansteuern ginesleistunga- single use
MOQSEET mif sourcesailiger Last

199601148  Huibleiterkoaerper mit Lotmaterialschicht single use

199601177 OATENUEBERTERAGUNGSVEREARREN dual use

199607183 Haltungsanordnung fuer ginen programmierbaren single use
nichtfivechtigenSpeicher

199631201 Chipkare mit ESD-Schute single use

199601202 ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR FORMATWANDLUNG VON  dual use
BILDBLOECKEN VONEINEM ERSTEN CODIERUNGSFORMAT IN
EIN ZWEITES CODIERUNGSFORMAT

189601210 Durch Feideffekt steuarbares Halbleiterbauelernent single use

199601214  Vorrichtung zur wellenlaengenmaessigen Stabilisierung dual use
engsoptischen Fiters

199601216 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ANSTEUERN EINES single uze
FELDEFFEKTTRANGISTORS MITSQURCESEITIGER LAST

189601224 SCHWELLWERTLOGIK MIT VERBESSERTEM SIGNAL-RAUSGCH- single uso
ABSTAND

199601227  Speicherzelionanardnung und Verfahiren zu deren Herstellung, single use

199601234  Vorrichlung zur Analog/Digital-Wandiung mit unbedingterStabilitae! single use

199601249  Vearfabren zur Abschastzung dor Lebenadauer single use
cinosleistungshalbicior-Baucioments

199601270 MONOSTATISCHES HOMOUDYNES RADARSYSTEM cdual use

199601275  Durch Feldeffakt steuerbares Halbleiterbaueglement singie use

199601280 Bipofartransistor mit MHochenergie-implantiertem Kollaktor single use
undHearstelverfanren

199601297 Schaltungsanordnung zur Bild-im-Bild-Einblendung single uge

199601292 Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines an einern single use
Bildschirmdarstellbaren Bildsignals

199801299 Schaltungsanordnung zur Leilungsanpassung und single use
Echountardruackung

199601305 Varfahren zur Sicherung von Datenpaketern und single use
Schaitungsanordnungzur Durchiuehrung eines solchen Verfahrens

1986013189 Elektrooptisches Verbundbauelement aingle use

199601322  Integrierle Halbleiterschaltung single use

Diese Liste enthélt die im Nachtrag vom 1. Juni 1698 aufgetihrian Schutzrechisiamiion. " &bt 1o

Worrighert um den Nachireg vom 20, Dezember 2004,
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Kurzfassung des Einbringunygsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzraechte
Autgatihne Schuttrechte galtizn abe aut Widoung zurm 1. Apell 1995 vor SAG In IFX gingebracht,

@oar/2a3

Fax Server

1839601337 Programmiserbarer Speicher und Verfahren zur Harstellung eines single use
programmietbaren Spelchers

199601338 SCHALTUNGSESSTRUKTUR MIT MINDESTENS EINEM MOS- single use
TRANSISTOR UNDVERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG.

198601349 Halbleiterbauelement mit einstellbarer, auf einem singie use
tunnelstromgesteuerten Lawinendurchbruch
basierendarStromverstasrkung

199601350 Malbleiterbauelement mit ginem geleliten Floating Gale single use

1996013453 Varfahren zur Personenidentifikation duat uge

199601354  Kommunikationsaystem mit einer Meisterstation und mindestens single use
einerSkiavensiglion

1996071355 Kommunikationssysterm mit einer Meisterstation und mindesiens single use
einerSkiavensiation

199601369  Verfahren zur Steuerung dos Zugriffs auf cinen von single use
rehrerenDalengquelien gemeinsam benulzion Vebariragungskanal

189601371 Frogrammierbarer Fostwenspaichor mit varbassertor Zugriffazait single use

199601386 Videodecoder und entsprachendes Verfahran dual use

1996071392 SCHOTTRKYDIODENANOREDNUNG UND VERFAHREN ZUR single use
HERSTELLUNG

198607404 [ntegrierte Takterzeugungsschaltung singie use

199601405  Integriente Schaltungsanordnung zur Reduzierung der Stromaufhohme single use

199601408 Verfahren zur Hersteflung einas Halbleiterbausiaines mit single use
sinemWaermeveneiler

199601410 Treibarstule single use

199601413 LOD-MOSFET single uge

199601414  Synchronisierbare Stromversorgung single use

199601428 SPEICHERZELLENANORDNUNG UND EIN VEREAMREN ZUJ single use
DEREN HERSTELLUNG

199601430 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN ZUFAELLIGERS single use
BITFOLGEN

199601431 Leilervorbundsystem und Verfahren zur Herstefiung singie use
elekirischieitender Verbindungen zwischen zwei oder mehr
Laitarstrukturen

199601432 Verfatwen zur Herstellung einer Mehriagen-Verbundstruktur single use
mitelektrisch feilendan Verbingungen

199601433 Traegersloment mit wenigstens einorn integrierton Schaltkreis single LU
sowiaeVertahren zur Herstellung elnes soichen Trasgerelementes

189601434 CGHIPKARTENMODUL MIT BESCHICHTUNG AUS LEITFAEHIGEM  dual use
KUNSTSTOFF UNDVERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

199601435 Kondensator mil einer Carbid- QDEM oridbarrieraschichl single use

Diese Liste enthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1889 autgetohrten Sehutzrachtsfamiion. - CRCIC

korrigiart um den Nachbag vorn 20, Dozembaer 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Antage D2 (single use) und D3 (dual usa) Schutzrechte
Autgefirte Schwtzrechts gelten ale mit Wikung ru 1. Aprl 1989 von SAG in IEX aingpbracht,

199601438 Verlahren zur Herstellung einer alakirisch isiterden single use
Verbindungzwischen einem ummantelten Kupferdraht und einem
elgklrischanieiler

189601437  Takisighaigenerator single uge

199607448 Varrichiung zur ortsgenauen Fixierung von Mikrochips single use

199601450 BANDGAP-REFEHENZSPANNUNGSSCHALTUNG ZUR dual use
ERZEUGUNG EINERTEMPERATURKOMPENSIERTEN
REFERENZSPANNUNG

199601468 Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines Referanzpotentials sirglo use

199601459 Schattungsanordnung zuy Uebertemperaturerfassung aingle use

199601476 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR GEWINNUNG VON 1IN BINEM single use
SIGNAL ENTHALTENERDIGITALER DATENINFORMATION

199601481 SCHALTNETZIGERAET gingic uge

1986071482 Schaltungsanordnung zum Schutz eines Leistungs-MOSFET single uze

199601487 Schaltungsanordnung zur Parametereinstellung single use

199601490 HALBLEITERBAUELEMENT MIT single uso
KOMPENSATIONSIMPLANTATION UNDHERSTELLVERFAHREN

189601492 VERFAMREN ZUR AUTOMATISCHEN JUSTIERUNG EINER single use
SCHALTEINRICHTUNG ZUMAUTOMATISCHEN UMSGHALTEN
ZWISGHEN EINER EMPFANGSBETRIEBSART UNDEINER
SENDEBETRICBART BE| EINER FREISPRECHEINRICHTUNG
EINESKOMMUNIKATIONSENDGERAETES

199601493  Verfahren zur hochratigen digitaten Sighalyebartraguny dual use

199601494  Traegereloment fuer alnen Halbialtarchip single uge

199601498 Thyriztor mit intogricrtom dUfdt-Schutz dual use

1989601500 MOSFET mit Temperatursehuty single use

19601502 Mehrschichtkondensalior mit hober spesifischer Kapazitae! single use
undHersteliverfanren datuer.

199601509 ORAM-ZELLENANORDNUNG UND VEEFAHREN ZU DEREN gingle use
HERSTELLUNG.

189601512 Vearfahreon zum Betraiben ainas Schadstoffbehandiungagarantos single use

199601518 Herslellverfahren fuer eine Aluminiumschicht single use

189601622 EIN-/AUSSCHAL TBARE SCHALTUNGSANORDMNUNG ZUR single uge
ERZEUGUNG EINESREFERENZPOTENTIALS

1996623 Verfahron zum Aatzen eines Halbleitercubstrate sowia Aatzaniage single use

199601528 Optoelektronischer Wandier und dessen Herstellungaverfahren singie uso

199601537 VERFAHREN ZUM AETZEN VON ZERSTOERUNGSZONEN AN single use
EINEMHALBLEITERSUBSTRATRAND SOWIE AETZANLAGE

Diese Liste enthalt dis im Nachrag vom A Juni 1998 autgefihnen Schitzrachisiarmiion. CrCIC

korrigient wm dan Nachtrag vorn 20. Dazambar 2004,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
AdgeiGhre Schutinctie gelten aiy mit Wik 2um 4. Apeil 1899 von SAG In IFX elgebrache

korrigiart urn dan Nachirag vom 20, Dozamber 2001,
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199601539 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN EINES dual use
WIDERSTANDSVERHALTENS MITEINSTELL BAREM POSITIVEN
TEMPERATURKOEFFIZIENTEN SOWIE VERWENDUNGDIESER
SCHALTUNGSANORDNUNG

199601540 Varfahren zum Ueberfragoen von Daten zwischen ainer s use
Sendesiationund einer dieser zugeordneten Emplangsstation

1986015468 Sromversorgunasnets dual use

199601567 EINZELELEKTRON-SPEICHERZELLENANCGRDNLNG, single use

199601663 HALBLEITERSTRUKTUR FUER EINEN MOS-THANSISTOR UND single use
VERFAHREN ZURHERSTELLUNG DER HALBLEITERSTRUKTUR

1936071565 Redundanzkonzept fuer infegrierte Speicher mit ROM-Speicherzeffen  single use

199601566 VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KOMPENSATION single use
VONLUFTDRUCKSCHWANKUNGEN BE! THERMISCHEN
QXIDATIONSFROZESSEN

THI601567 CMOS-Halbleitersirukiur und Verfahren zur Hargiefung derselben single use

188601570 Schallungsanordnung mit verringerier EMV-Abstrahlung dual use

199601571 FILTERSCHALTUNG MIT FREQUENZREGELUNG single usa

199601672 Varfahren zum Kryptographischen Schiugsseimanagement dual ute
zwischanainer arstan Computareinhelt und einer zweitan
Cormputerelnheh

199601573 VERFAHREN ZUM GRUPPENBASIERTEN dual use
KEYPTOGRAPHISCHENSCHLUESSEL MANAGEMENT ZWISCHEN
EINER ERSTEN COMPUTEREINHEIT
UNDGRUPEBENCOMPUTEREINHEITEN

199601576 Verfahren zur Mersteliung mechanisch fuster Klabstoffverbindungen  dual use
2wiscien Obearflaechan

198601577  Oploelektronische Sendevorrichtung single use

199601580 MOS-Transislor fuer biotechnische Anwendungen single use

199601582 VERFAHREN ZUR GENERIEARUNG FINES ZUR STEUBRUNG dual use
EINER DATENAUSGABEVERWENDBAREN
AUSGABETAKTSIGNALS (N ABHAENGIGKEIT VON EINEM
VONMEHREREN EINGABETAKTSIGNALEN

199601586 AUTOMATISCHE LEUCHTENS TEUERUNGSVORRICHTUNG MIT single use
DOPPLERRADARMODUL WELCHES IN EINE UNTERPUTZDOSE
EINBALIBAR IST.

199601592 Traegerelement fuer Hatbleitarchips sowie Verfahren ZurHerstellung  single use
eines Traegerelermerts

199601593  Schaltungsanordnung zur Span nungsUmpolung 5ingie use

199601594  Schalungsanordnung zur Spannungsurmpolung in pinem singie: uae
Mabittunkgeraet

199601595 ELEKTRONISCHE SPRECHSCHAL TUNGSANORDNUNG dual use

Digse Liste enthailt die im Nachtrag vom 1. Jir 1999 aUfgafihren Sehitsrsehetamiion, " CRCIC
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Aniage D2 (single use) und D3 (dual usa) Schutzrechts
Afgetihrte Schutzmehte galten sbis mit Wirkong zum 1, Aprll 1999 von SAG in IFX eingabracht,

@ 080/253
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193601596

193607605
129601606
139601616

199601617

199601625
1899601636

1986G1637
193601639
193601649
199601651
199601652
199601661

199601662
199601665
199601666

199601887
199601669

198601670
199601677
199607 651

199601694

1899601 700

199601710
1899601712
199601713

Diese Liste anthilt die im Nachirag vom 1. Junl 1999 auigatanrien Sahutzrechtshamiian. ™"

Kommunikationssystem und Verfahran 2ur Aufnahme und
Verwaltungdigitaler Bilder

ASERDIODE-MODULATOR-KOMBINATION
Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines Aeferenzpolentiala

VORRICHTUNG ZUR KOMPENSATION DER
SIGNALLAUEZEITUNTERSCHIEDE VONDIGITALEN
UEBERTRAGUNGSEINRICHTUNGEN

SYSTEMTRAEGER FUER DIE MONTAGE EINER INTEGRIERTEN
SCHALTUNG INEINEM SPRITZGUSSGEHAEUSE

Vorfichiung zum Messen magnatischer Feldstaerken

Verfahren zum Betreiben ainer Datenspeichareinrichtung, insheson-
dere elner fehigrhafte Speicherbereicha aufweisenden Datenspei-
cherainrichtung

MIKROPROZESEORVORRICHTUNG

Schaltungsanordnung zur digitalen Einstelfung analoger Parameter
AUSLESESCHAFTUNG UND KAPAZITIV MESSENPER SENSER
HALBLEMERSPEICHERVORRICHTUNG

Spaicharzaile

Bauelermantgehasuse fuer oine Oberfiaschonmontage
einesHalbleler-Bauelementes

Hatblaiter-Bauetement
Elekironische Nachiaufsteuerung

Qrucksensorvorrictiung fuer eine Montage auf
derBestueckungsoberfiaeche einer Letterplatte

Auf der Bestueckungsoberflaeche einer Leiterplalie
mortierbaresDrucksensor-Rauslement

Auf der Bastuackungsoberflaeche einer Leiterplatte
montierbaresSensor-Bauglement

Integriarte Haibleiterechaltung
Schaltungsanordnung zur Veragtaerkungsregelung

ERFAHREN ZUR RECHNERGESETUETZTEN ERMITTLUNG
EINEH SYSTEMZUSAMMEN-HANGSFUNKTION

VORRICHTUNG ZUR SPANNUNGSVERVIELFACHUNG MIT
GERINGER ABHAENGIGKEITDER AUSGANGSSPANMUNG VON
DER VERBORGUNGSSFANNUNCG,

CMOS - SCHALTUNG AUS CMOS-SCHALTUNGSBLOEGKEN, DIE
IN BITPARALLECLENDATENPFADEN ANGEORDNET SIND

Chipkarien und Verlahren zu ihrer Herstellung
Schattungsanordnung zur Offset-Kompansation
FILTERSCHALTUNG

single use

single use
gingie use
dual use

singlo use

single use
single use

single use
single use
dual use
singhe use
single use
duat use

single use
single use
single use

dual use
single usa

single use
single use
single use

single use

alngle use

singie use
dual usea
cual use

korrigiart um den Nachirag vom 20. Desember 2001,

T CPGIC
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Kurztfassung des Einbringungsve rtrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetlhrte Schwtzmechie gelen aly oalt Wirkiurg 2o 1. Aprll 1999 van SAG in IFX aleyabracht,

189601715  Halbleiterbauslemen! mit niedrigerm Kantaktwiderstand #u hochdo- single use
cotierten Gebisten
199601725 Haibigiterbaueloment mit giner Stewerstrukiur zur Madulation zsingle use

derleilfashigkeit eines Kangiberaichs
199601740 SCHAL TUNGSANORDNUNG ZUM SCHUTZ EINES LEISTUNGS- dual use

MOSFET
189601741  Tragbare Datenuebertragungsvorrichtung und Befestigungsefement  dual use
199601742 Varfahren zum Empfang von Fermnsehprogramminformation single use
199601743 Datensystem zur Dokumertation und/oder zur Auswariung dual use
vorTtransaktionon eines Benutzers
199601749 Vorrichtung ung Vartahren zur Feratellung eines single use

elekironischenBautpils, insbosonders =ur Herstellung oiner
Induidionsspule fuerGhipkarten

189601753 Fhasenregetkreis mit Technologiokempensation dual use
199601756 Anschiussrahmen fuer Halbleiter-Chips single use
199601760 Halbieiterbauelament mil isofierenden Gehaeuse single use
199601761  Herstellverfahiren von Shaliow-Trench-lsolationen auf einemSubsiratl  single use
18960TVE3  Varfahren zum Testen sines Produktes und Vorrichiung single iiso
zumbDurchiuehren des Veriahrens
199601765  Schaltungsanordnung zur Einstellung des Arbeitspunkios single tse
199601768 Nichtfluechlige Speicherzelle. single use
198601769  Nichtfivechlige Spaicherzefie. single tsea
199601771 Eingangssiufe fuer pinen Trangimpodanzvorstasrkat singlo use
199601773  Verfahren zur Sprecherverifikation ankand mindestens eines duni use
vonginem Sprecher eingesprochenen Sprachsignals, durch einen
Rachner
199601775 Chipkarte mit einer Kontaktzona und Verlahren zum Harstellon single usa
einersolchen Kontakizone
1898601777 Halbleitorgchalter dual uze
199601779  Hersteliverfahren fuer pine Lockmaske aingle use
199601781 Verfahren zum Erzielen eingr gewuenschten Solldifferanz dual use

zwischendemn Zaehistand eines durch ein erstes Taktzignal zum
Zaehlenverantassten erslen Zaehters und dem Zaehisiand giney
durch einzweltas Taktsignal zum Zachlan veranlassten walton
Zaehlers
199601782 VERFAHREN ZUM SYNCHRONISIEREN EINES IN EINES dual use

RATENEMPFANGSSTATIONZU GENERIERENDEN TAKTSIGNALS
MIT EINEM IN EINER DATENSENDESTATIONVERWENDETEN

TAKTSIGNAL
Diese Liste enthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1568 aufgeiiinrten Schutzrechistamilien, T CRE R
katrigiert um den Nachirag voem 20, Dozember 2001 Soite 83 von 186
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Kurztagsung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual usa) Schutzrechte

Aufgetilhrie Schutzrechte galun ste ot Widoung zam 1. Apri 1999 vort SAG I IFX wingetwacht.

199601788 VORRICHTUNGEN ZUR SELBSTIUSTIERENDEN single use
ARBEITSPUNKTEINSTELLUNG INVERSTAERKERSCHALTUNGEN
MIT NEURON-MOS-TRANSIETOREN.

199601786 VEHSTAERKER MIT NEURON-MOIS-TRANSISTOREN. single uze

189601794 Dotisrtes Siliziumsubstrat single use

199601805 MATRIX-SPEICHER IN VIRTUAL-GROUND-ARCHITEKTUR single use

1996MMB16  Schritistellangschaltung singto use

199601819 CHIPKARTE single use

198601820 Fuse-Fefrash-Sehattung single uze

199601831 Verfahren zum Belrieb einer Speicherzelienanordnung. single use

189601833 Verfahren zum Betrieb einer Speicherzefienanoronung single uso

199601837 Verfahren zur Herstelfung von integrierten kapazitiven Strukturen single use

199601840 Anstauarschaltung fuer ein Feidaffakt gectauertest aigtungs- dual use
Halbletterbauelemeaent

199601847 Elekironisches Sansor-Baueiement single use

199601843 Verfahren zur Herstellung eines Feideffekttransistors single use

199601845 Verfahron zum plasmaunterstustzien anisotropen Aetzen single use
vonMaetallen, Metalloxiden und deren Gemische

199601847 ANSTEUERSCHALTUNG FUER EINEN LEISTUNGS-FET MIT dual use
SOURCESEIMGER LAST

199601857 Chipkarta, Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte, Malbleiterchip sirggle use
zur Verwendung in einer Chipkarte

199601860 Walerrahmen single use

199601863 DATENTRAEGER ZUR UEBERTRAGUNG VON ELEKTRISCHEN  single use
SIGNALEN

199601868 Vol differentisller DigitaAnalog-Wandier mit geringer Anzahivon singyie use
Widerstaendon

199801867 VERFAHREN ZUR MULTIPLIKATION EINES MUL TIPLIKANDEN single use
UND EINESMULTIPLIKATORS NAGH DEM BOOTH-VERFAHREN
INITERATIVEN SCHRITTEN

199601874 Verfahren zur Herstellung eines Kondensators in single use
eingrHaibleiterancrdnung

189601876  Kondensator mit einer Sausrstoff-Bamiereschicht und einer sirggle use
gratenElekirods aus ener Nehiedsimetat

199601877 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG FEINER STRUKTUREN UND single usoe
DESSEN VERWENDUNGZUR HERSTELLUNG EINER MASKE UND
EINES MOS-TRANSISTORS

199601879  Verfahren zur Hersteliung eines Kaftkathoden-Emittars single use

THIE0T884  Schaltungsanordnung zum Erfazsen des Laststroms aineslaiglungs-  singls use
Halblelterbatielements mit sourcosoitiger Last

Diese Liste enthalt die Im Nachtrag vor 1. Juni 1999 aitaefinren Schitsrsarsiamiian. ™" CRCIC

korrigiert um den Nachiag vom 20. Dezembor 2001, Soile B4 von 185
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Aniage D2 (slngle use) und D3 (dual use) Schutzrechte

#093/253

Fax Server

fnft

S d el e

Augetitte Schutzrechte gelten als it Wirkung xore 1. Aprll 1089 von SAS In 1EX eingabracht,

neon

(Geragl zum chamisch-mechanischen Polieren von Walern

Ansteuerschaltung fuer ein Foldoffokt
pesteuartesHalblsiterbauelameant

Vorrichtung zum Ausgeben chemischar Fluessigieiten
Schaltung zur Anzeige von Betriebszustaenden eines Geraefos

VORRICHTUNG ZUM AUFBRINGEN EINES KLEBEBANDS AUF
EIN LEADFRAME

Verfahren »um olektrischen Verbinden von infermen
Anachiusskiemmonainas Halbleitarkoarparg und Vorrchtung zur
Durehtuehrung desVerlahrens

integrierte Schaltung
LEISTUNGS-HALBLEITERSCHALTER

schaltungsanordnung zum Ansleusrn ainar
glokirischen Antriebseinheit

Mikroprozesaor, inshasondera zyr Varwendung in ainer Chipkarie. mit
gingr Blevgrungseinheil und mit sinem die
Steuerungseinheitumgebanden (Gehasuse

"Halbfeiterschaltung, insbesondere zur Verwendung in
einemintegrierien Baustein”

Verfahren zum Uebertragen von Daten zwischen ainem Terminal
undeinem tragbaren Datentraeger ueboer cing
drahtioseeleldromagnetische eberragung satrecke

Verfahren und Anordnung zur [dentifikatian von Personen

Verfahren zur Optimigrung der Adhaesion rwischen Pressmasse
undiassivierungsschicht

SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM TREIBEN EINER KAPAZITIVEN
LAST

Ueberlragung von dreidimensionaler Bitdinformation
Lelstungstransistor mit Kurzschiuss-Schutz
Optoslekironisches Sende- LIND/oder Empfangsmodu!
Lelatungs-Hatblefterbaueiement

Current-Mods Sense Amplifier

Traegerelement fuer einen Haibleiterchip

Verfahron zur maschination Erzeugung elnor
optimienenWissensbasis fuer einen Fuzzy-1ogik-Prozessor.

Traegerelement fuer einen Halbieiterchip

Verfahren zur firzeugung einer einseitigen pafvanischenMetallschicht
aut Chipraoduten

Teilnehmarschattung
Varfahren zum Auffuellon oines Grabsne

1896071885
199601881

1996071854
1996061856
194601897

199601900

1899601901
1996071820
199601921

195601928

199601932

199601933

199801954
1996801960

1996019685

133601968
1899601978
198691889
199601991
199602000
129602005
199602015

199602024
199602043

199602044
199602045

Diese Liste erhilt dis im Nachtrag vom 1

- Juni 1399 avigetinrion Sohutzrechistamiion,

singtle use
dual use

single use
single use
single use

single uoe

single use
single use
gingie use

dual use

dual use

dual uge

dual use
single uge

single use

single use
dual use

single usa
single yse
single use
single use
single uso

single usoe
single use

dual use
single use

korrigiart wm den Nachtrag vom 20, Dezember 2001,

TeRCic
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Antage D2 (slngle use} und D3 (dual use) Schutzrechte
Aufgetilhrte Schutrerechte golten alg redt Wirkung zom 1. Aprll 1988 won SAS [n IFX @ingebracht,

189602053 Datenstromkonveartierungseinrichiung dual vue

189602056 Schattung 2ur Ermittiung und Speicharung eines Signalmitteiwertps dual uge

199602061  Schaltung zur Ermittung und Bewertung eines Datensignais dual use

199602088 VERFAMREN ZUR MERSTELLUNG EINER hRAM- single use
ZELLENANORDMNUNG, :

198602090 Funktelefon single uge

199602099  Koppelanordnung zum Aneinanderkoppein von Waltenlaitern single use

199602100 Integrierte Schaltung mit einem diese in sich aufnehmendentiehacyse singie use

1996021011 Verfahren, durch welches Saetzen von verschidene dual use
Paramelerrepraesentierenden Werten Adressen zuweisbar sind

199602113 CMOS-Komparaior singla use

199602114 Temperatlurgeschueizies glokirisches Schalter-Bavelement dual yoe

199602116  Stromanschiuss fuer Leistungshaibleiterbauelement dual uae

199602124 Vorrichtung und Verfahren zum Verbiegen der Leads von singlo use
Gighaeuseniugr Halbleiterchips

199602127  Verfuhren zum Abloesen von mittefs Lead-On-Chip-Montage an single use
einemleadirame befestipten Chips

198602140 Halbleitoranordnung mit geschuetzter Barriere fuor eneStapelzelic single use

199602141 Speicherzelie mit Polymerkondensator single use

198602147 Verzoegerungssiule mit steilen Flanken. single use

199602155 Zuleitungsrabimen fuer ain mikroelektranisches Bauelement single uze

199602167 Durch Feldeffekt steuerbares, vertikales Hafbleiterbauelement single use

199602168 Durch Feldeffek! steverbares, veriikales Malbleiterbavetement single use

199602169 Durch Feldelfek! steuerbaras Halbloiterbausioment single use

1H9602171 FERNSEHEMPFAENGER MIT TELETEXTVERARBEITUNG single use

199802175 Verfahren zum Herstellen sines oder mehrerer abgeioester single use
oplischerWellenioner

198602177 Halblaiteranordnung mit einer Schicht aus einem Edelmetall single use
undVerfahren zum Hersielten derseiben

199602178 Optischer Wellsnlaiter und Verfahren zu soinar Herstallung single use

189602184 SCHMELZSICHERUNG MIT EINER SCHUTZSGHICHT IN EINER single ugse
INTEGRIERTENHAL BLEITERSOHALTUNG SOWIE
ZUGEHOERIGES MERSTELLUNGSVERFAHREN

19960186  Anschiussrahrnen fuer gin mikroslektronisches Bauteil, Verfahran single use
Zzudaszen Herstallung und den Anschilussratimen
umfassendesmikroglaktronisches Bawel

199602189  Kondansator mit einem Elaktradenkern und sinor single use
duennenkdeimatalisehictt als erstor Blektrode

Diese Liste erthalt gie im Nac wrag vom 1. Juni 1998 Wltgatihien Sehutzrechtsfamiion. " Gpo 1B

korrigiert wmn den Nachtrag vom

20. Dezembaer 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in 1£X
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechts
Autgetihre Schutzrechte gulten ais mit Widung 2o 1. Aprll 19949 von SAG in IFX eingabracht.

189602194  Anordnung aus zwel auf der Oberflaeche eines Substratsintegrierten  single use
optischen Wellentellern

199602196  Speicharanordnung mil Ferrosiektrikum als Speichardielakirikym single use

193602198 Vorrichtung zum Schulz ven geldworten undioder coal use
schugtzenswerteinformationen tragenden elekironischen
Anordriungen

199602203 SELBSTJIUSTIERTE NICHTFLUEGHTIGE SPEICHERZELLE single use

199602204 ANALYSIEASCHUTZ FUER EINEN HALBLEITESRCHIP dual use

198602208 Chipmodut und Vertahran zur Heratellung einas Chipmoduls sigHe uae

199602218 Anschiussrahmen fuer gin mikroeicktronisches Bautell, Verfahren single use
zudessen Herstellung und den Anschiuserahmaen
umiassendesmikroglekironiaches Bauyteil

199602232  Malbleiterkoerper mit Lotmateriatschicht single use

199602237 Hergteliverfahren fuer eine polykristaliine Siliziumschicht mitglatter sngle use
Coarllaechne

199602240 Halbleitervorrichiung und Verfabren zu dessen Herstellung singie use

199602241 Regefschaftung fuer Ladungspumpen single use

188602245 Verfahren zum Taestan von unbestuacktan Burn-in-Boards single use

199602247 Paramotrisiorbare Standardrelen. singlo use

199602251 SPENDEVORRICHTUNG single use

199802287 Traegerband und Verfahren zum Herslellen sines single uze
solchenTraegerbandes

1989602269 SCHALTUNGSANORDNUNG MIT ZWISCHEN REGISTERN single uze
ANGEORDNETENKOMBINATORISCHEN BLOECKEN

188602273  Anordnung aus einem integrierten streifenartigen single uge
oplischenfippenwehienieiter und siner optisch an den
Wellenteitergekoppeltar integrierten Photodiode

1996802275  Schaltungsanordnung mitf zwischen Hegistern singfe use
angoordnelenkombinatorschen Bloncken

189602276 Verfabhren zur Flipchip-Kentaktierung eines Malbleiterchips single use
mitgeringer Anschiusazaht

199602282 Halblelter-Eastwartspseicher und Verfahren zu sainar Herstallung singie use

199602283 Integriere CMOQOS5-Schaltungsanerdnung und Verfahren zu single use
gerenrersteiung.

196602284 VERFAHREN ZUR QUALITAETSSICHERUNG IN EINER aingle use
FERTIGUNG

199602287 Verfahren zur Herstellung einos MOS-Transistors. single use

199602288 Speicheranordnung single use

189602293 Optischar Fiftar nach darm Phased-Array-Prinzip single use

Diese ”Léé'te"ér’i‘t‘ﬁ'.‘aii'r"iii’i’é"‘l"r'ii'N’é&'ﬁt?éd‘\}a'ﬁi"%"ﬁ";‘;‘L}'H'r"i"é'é’é"éu:&;;‘éf’d'ﬁifi&'ﬁ"&i’b’hﬂiﬁfééﬁis{famiue‘r‘-f.””"""'""‘""”'”"""”"é'r'-%'ii“:"ii’::

korrigiart um den Nachtag vom 20. Dezarmber 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX "ihﬁ;mun

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetiitete Schutzrmactite gelten ais mit Witkung zum 1. Apedl 1089 vort SAG In IEX eingabracht.,

189602298 Verfahren und Vorrichtung zur Alctionsstauarung in dual use
einemieischiitzverfahren

199602300 Laistungs-MOS-Bauatament single use

199602307  Koniaktoge Chipkarte single use

195602305  Schallungsanordrung mil einem Mikroprozessor urid single use
einemSiapelspeicher

199602307 Schaltungsanordnung zum Entstoeren eines Signalay thual use

198602311 Gehaouse zur Aufnahme von elekirischen Einrichiungen dual use

199602313  Mikroelekironisches Bauteil in Sandwich-Bauwejzse singgle use

199802314 HERSTELLVERFAHREN FUER EINE HOCH-E-DIELEKTRISCHE single use
ODERFERROELEKTRISCHE SCHICHT UND VERWENDUNG DES

VERFAHRENS

189602316 Schutzschaltungsanordaung dual use

199602317  Verfahren zur Waferidentifizierung in der Chipfertigung single use
undVorrichtung zur Durchiuehrung des Verfahrens

199602320 Verdahren zum Hersteflen eines Haibleiteranordnung single use

199602321 Temperalursensorschaftung single use

199602322  Kathodenanardnung fuer GTO-Thyristor dual ute

189602328 Kathodenanordnung fuer GTO-Thyrislor dual use

199602331 Verfahren zur Herstellung cines Stegwelleniefters inf{l-V- single use
Verbindungshalbleiter-Schichtstrukluren undHalbleileraservorrichlung

1898602335 Anordnung zur Durchfuehrung eines Adg/Drop-Verfahirans im singlo use
Wellenlaengenmulliplex uebariragenen optischen Leistungen

199602337 Verfahren zur nass-chemischen Agtzung bzw. single use
Uberflaechenrainigungvon arsenhattigen Mischkrisialiverbindungen

199602341 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES single uze
HALBLEITERBAUELEMENTS

198602345 Optoelekironisches Modul zur bidirektionalen single use
optischenDatenuebertragung

189602346 DRAM single use

198602347  Optosiskironischas Modut zur bidirektionalan single usa
optischenDatenuebertragung

1996023584  Schutzschaltung fuer integrierte Schaitkreise single use

199602356 Varfahren zum Herstallan ainos Strahfinflerformkoerpors singia use

undverwendung des Stranliellerformkoerpers in
ginemopineiekironischen Modul

189602358 Vearfahren zur Erhoehung dor Reichweita in einemZeitschiitzverfahren dual use

199602361  Integriente Halbleiterspeicheranordnung single use
199602367 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG BARRIERENFREIER single uze
HALBLEITERSPEICHER-ANORDNUNGEN
Digse Liste enthillt Gie im Nachitrag vom 1. Juni 1989 aufgaiiiniion Sohutzresimstamiia o ercic
korrigiert urn don Nachtrag vom 20. Dezembear 2001 Selte 85 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in I1FX
Antage D2 (single use) und D3I (dual use) Schutzrechte

Autgetihrte Schutrmechis gelten als mit Witkung zum 1. Apeld 1988 von SAG in IFX einpatwache.

“Infinean

BELET ST

189602366 Verfahren zur Velktorguantisierung und zur inversen Vekiorguanti- dual uza
gieruny eines dighalisionen Bides

199602369 VERFAMREN ZUR HERSTELLUNG BARRIERENFREIER gingle use
HALBLEITERSPEICHER-ANORDNUNGEN

199602373 Verfahron zur Herstoliung singfe use
LarrierenfreierHaibleiterspeicheranordnungen

199602374 Mehrfach-Vorstufenschaliung fuer Farnseh-Tuner single usg

189602376 "Inlegriorte Hafbisiterspeicheranordnung mit*Buriad-Plate-Elekirode” single use

199602377 SPEICHERANORDNUNG MIT SELBSTJUSTIERENDER NICHT 5ingio use

INTEGRIERTERKONIDENSATORANORDNUNG
199602378 Chipmodud insbasondere zur Impiantation in einen Ghipkartenkoerper  single use
199602379 Chipmodul insbesandere zur Imptantation in ginen Chipkartenkoerper single use

1899602381 Schaltungsanordnung fuer eine getaktete Schaitregleranordnung single uxe

199602283  Schalungsanordnung zum Erzeugen einer single uge
stabilisiertenGieichspannung

189802384  Intagrierle Malbleitars;peicheranmrdnung singgle use

199802386 Durch Feldelfeki stourbares Halbleilerbauslement single use

189602388 Varpoischutzechaitung fuar integriorta Schaltkrelse single uso

1989602390 Vorrichtung zur einfachen Erzeugung von Taktsignalen mit dual use
nichtganzzahligen Teilerverhaelinissen aus sinern Master-Takl.

199602393 VERFAHREN ZUM AUSTAUSCH KRYPTOGRAPHISCHEN single use

SCHLUESSELMATERIALS ZWISCHEN MINDESTENS EINER
ERSTEN COMPUTEREINHEIT UND EINER
ZWEITENCOMPUTEREINHEIT

199602402 Getaktete Stromversorgung von Schaltnetzieilen single use
189602413 Elekironische Datenverambeitungsschaltung dual use

199602415  Chipkarta mit @iner Kontaktzone sowie Verfshren zur Harstellungeiner single use
sofchan Chipkarte

199602416 Datenuebertragungsschaltung mit oiner Station und mit dual use
ainerAntwortschalung
199602421 Schaltungsanordnung zur Farbdekodierung eines Videosignals singie: use

199602445 Traegerelament fuer einen Halbleiterchip zum Einbau in eingChipkare single use
199602446 Traegerelement fuer einen Halbleiterchip zum Einbauy in eineChipkarie single use

199802461 Schweliwertiogik-Schaltungen mit geringem Flaechenbedarf, single use

188602462 Fotienkondensator zum Einbalt in eine Chipkarte single use

199602489  Bauleil-Testvorrichtung single use

199502483 Schailung mit einer Haibleitersiruktur mit Tunnaidielekirikum singla use
undBatrisbsvertahren

199602485 Die Erfindung belrifft ein mikroelekironisches Bautoil gemagns single use
derPatentansprueche 1 und %

Biese Liste enthitit cie im Nachtrag vom 1. Juni 1588 auigefGhiten Sohutreciiatamiion. -~ CRCIC

korrigiar wuen den Machirag vom 20, Dezember 2001, Solte 89 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrachte

Autgetiibvte Schutzrechie gelten als mit Widcung zum 1. Aprll 198§ von SAG n [FX gingehracht

@ oas/253

Fax Servor

199602486 Integrierbarer Kondensator, Varfahren zu seinar Harsteliurg

sowiebpeicharteld umer Verwendung des Kondensators
Kontaktiose Chipkarte mit Hochpraegeberaichen

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ELEKTRISGH
SCHREIB- UNDLOESCHBAREN
FESTWERTSPEICHERZELL.ENANORDNUNG,

Verfahren zum Herglellen eines Leadframe-Elemeantes

QPTIMIERUNG DER LEISTUNGSVERBINDUNG ZWISCHEN CHIPS
UND LEADFRAMEFUER LEISTUNGSSCHALTER

Varfahren zum Testen eines in Zelfonfelder unterteiltenSpeichorchips
im laufenden Betrieb eines Rechniers unter Einhalfungvon
Echizeitbadingungen

Mehrstufige Muttiplexeranordnung
Mefrstufige Multiplexaranordnung
Metafiisierung aul Halbleflerbauelarmnent

Zur Abarbaitung von Softwareprogrammen ausgalegte
intagiriprieSchaltung

Rechnergestuetztes Verfahren zur Partitionierung einerelektrischen
Schallung

Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Funktionselemente
Mikromechanischer Senaor
Verfahren zur Herstellung von mikromechanischen Sensaren

Verfahren zur Erhebung von Abrechnungsdaten fuer din Nulcung von
programmienen oder programmtechnigch verfuegbaren Diensten

Schaitnetzteil mit Regelung dor Ausgangaspannung
Schaltungsanordnung zur Analog-Digital-Wandlung

199602487
199602492

199602493
199602494

199602497

199602499
199602501
199602503
199602504

199602511

199602532
1899602535
1959602541
199602552

199602554
199802556
199602563

199602567 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN

EINER FOLGE VONPROGRESSIVEN BH DERN

Varrichtung und Verfahren zur Avfnahme von Fingerabdruecken
Spannung-Strom-bzw, Strom-Strom-Umsetzer
EEPROM-Spaicherzalia

Schaltungeanordnung zur Erzeugung einer
erhoghienAusgangsspannung

THAEGERELEMENT FUER HALBLEITERCHIPS
PARALLEL/SERIELL-WANDLES

Verfahren zur Ermitttung der Temperatur eines Halblgilarohips
Integrierte Haibleiterschattung mit Redundanz-Kapazitaet
Qptoelektronisches Bauelement mit MOW-Strukturen

199602575
1898602583
199602591
199602605

1889602608
1996026811
198602612
1989602613
199602615

Diese Uiste enthitlt die Im Nachirag vom 1. Juni 1989 alfgefiihrten Schutzrechistamiion.
kotrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezembar 2001,

Hatblaitarchip und Wafer mit Setitzschicht, inshesondere ausKeramik

single use

single use
simgyle use

single use
single uan

Single use

single use
single uge
single use
single uze

single use

single use
single use
single use
dual use

single use
single use
single use
single use

single use
single uze
singla use
single use

single use
single use
gingle use
dual use

single use

CPCIT
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Inpon

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autigetiwte Schutmrectte gelten als mit Wirkung zum 1. April 1099 von SAG in IFX elngebrache,

fnf

melbrimn,
o

1898602616 Transponder mit einer Mikrowelten-Emplangsantenrna single use

129602618 Cplosioktronischar Modul singlo use

199602620 Spoicherzellonanardnung und Verfahren zu deren Herstellung, singlo use

199602621  Anardnung rur Ansteusrung parailefer Laitungen single: uge
ainerSpeicherzatienanordming,

199602642 Verfahren zur Herslellung einer integriertan Schallungsanordnung, singie use

199602649 Vorfahren und Vorrichiung zur Reduktion des Stromvarbraychs single use
inmobilen Multimode-Kermnmunikationsendgeraeton

199602652 VERFAHAEN ZUR MEASTELLUNG EINER single use
SPEICHERZELL ENANORDNUNG

199602677 Nichi-eitendes, ein Band oder ainen Nutzen biidendes Substrat,auf  single use
dem gine Vielrahl von Traggerslemenien ausgebidet ist

198603068 Verfahren und Vorrichtung zum Herstaflen von SiC durch CVD it single use
verbosserter Gasausnutzung

192603143 MAGNETFELREMPFINDLICHER SENSOR MIT EINEM dual use
DUENNSCHICHTAUFBAU UNDVERWENDUNG DES SENSORS

193603194 EINRICHTUNG MIT EINEM KIPFBAREN STEUERHEBEL UND dual use
SIGNALERZEUGENDENMITTELN

199604003 Optoelektronische Sendebaugruppe single use

199604014 AUFNAMMELAGER single use

199604046 MEHRKANALIGE LICHTWELLENLEITERAVERBINDUNGSSTECKER- single use
ANOQRONUNG

199604052 VERZWEIGUNGSANORDNUNG FUER EIN VIELADRIGES single use
LICHTWELLENLEITERKABEL

199604059 ELEKTROOPTISCHES MODUL single use

1996804072 Optische Sendeeinrichtung single use

189604122 Kopplungsmodul singla use

199604178  Verfahren zum MHerstatlon einas efakirooptizchan Moguls single use

199604131 ELEKTROQPTISCHES MODUL singla ugoe

199604180 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES ELEKTRO-OPTISCHEN singfe use
MODLIS.

193604186 Elekirooptisches Modu! single use

189604190 Oplisches Modut single use

189604200 Anordnung zurn Einkoppein von Licht in ein Enda einesMehrmoden-  single use
Lichtwellenleiters

198604211 Koppelanordnung single use

199604224 Anordnung zum optischen Ankoppein eines single use
lichiaussendendenElementes an ain lichtemplangendss Elemeant

199604237 Optische Datenusbenragungseinrichtung mit einer Laserdiode singe use

199604238  Oplische Datenuebeqragungaeinrt‘cntung single use

Diese Liste anthilt die im Nachtrag vor 5. ini 1999 aufgetinrien Schutrrechtsfacmiion, """ GRG G

karrigiart urn gen Nachiiag vom 20, Dezermber 2001, Saite 91 von 1488
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

AutgeiDivte Schutzrectite gelien alg reit Wirkune zu 1. Aprll 1966 von SAG i 1EX eingebracht.

199607406 Optische Datenusbertragungseinrichtung single use

199607410 SIMPLIFIED STORAGE NODE PROCESS FOR DEEP TRENCH single use
BASED DRAM

1996074117 NITRIDE GAP FORMATION IN A DRAM THENCH CAFPAGITOR single use

199607412 INDEPENDENTLY CONTROLLABLE SHUTTERS AND VARIAGLE single use
AREAAPERTURES FOR OFF AXIS ILLUMINATION

198607413 ETCHING HIHG ASPECT CONTACT HOLES IN SOLID STATE single use
DEVICE

199607455 AN AUTOMATED NON-VISUAL METHOD OF LOCATING single uze
FERIODICALLYARRANGED SUB-MICRON OBJECTS

199607470 PREVENTION OF ABNORMAL WS OXIDATION BY IN- single use
BITUAMORPHOUS SILICON DEPOSITION

199607474  UNIFORM TRENCH FILL RECESS BY MEANS OF ISOTHOPIC single use
ETCHING

198607478 FPHROCESS FOR FORMING DEEF TRENCH DRAMS WITH sUB- single use
GROUNDRULE GATES

198607462 CRACK STOP FORMATION FOR HIHG-PROOUCTIVITY single use
PROCESSES

199607483 DEVICE STRUCTURE WITH LAYER FOR FACILITATING single use
FASSIVATION OFSURFACE STATES

198607484 ETCHING WITH HCL AND CHLORINE single uge

1995607508 DIFFUSED TITANIUM RESISTOR AND METHOD FOR single use
FABRICATING SAME

189607522 GAPFILL AND PLANARIZATION FROGESS FOR SHALLOW single use
TRENGH ISOLATION

199607524 LOW POWER CI2/HCI PROCESS FOR SUB-MICEON METAL single use
ETCHING

199607528 AN INTEGRATED CIHCUIT CHIE single use

1899607529 AN INSULATED GATE FIELD EFFECT TRANSISTOR single uso

199607530 A METHOD OF MANUFACTURING AN INSULATED GATE FIELD single use
EFFECTTRANSISTOR

189607582 DISTRIBUTION PLATE FOR A REACTION CHAMBER WITH single use
MULTIPLE GASINLETS AND SEPARATE MASS FLOW CONTROL
LOOFPS

199607385 ADVANCED DAMASUENE PLANAR STAGK CAPACITOR single uge
FABRICATION METHOD

199607592 METHOD OF MAKING AN ALUMINUM CONTAST singie use

189607594 UNIFORM DISTRIBUTION OF REACTANTS IN A DEVIGE LAYER single use

199607595 A MOS TRANSISTER single use

199607596 MEMORY CELL THAT INGLUDES A VERTICAL TRANSISTOR AND single use
A TRENCHCAPACITOR

Diese Liste' enthalt die im Nachtrag vom 1, duni 1588 aufgefihrten Schuziethistamien, " GRETE

korrigient um den Nachitreg vom 20. Dezember 2001 Saitg 92 vonr 185
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Kurztasgung dos Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 {single use) und D3 (dual usa) Schutzrachte
Aufgetihrie Schut:rechie gelen als mit Wikuog zam 1. Apcl 1999 von SAG in 1FX eingabracht.

199607801 PAD STACK WITH A POLY SIETCH STOR FOR TEOS MASK gingle use
REMOVAL WITH ARIE

189607612 CIRCUIT AND METHOD TO EXTEANALLY ADJUST INTERNAL single use
CIRCUIT TIMING

THEOTE1S CEOMETRICAL CONTROL OF DEVIGE CORNER THRESHOLD singie use

199607616 METHOD FOR SUPPRESSING FATTERN DISTORTION singfe use
ABSOCIATED WITHBPSG BEFLOW AND INTEGRATED GIRCUIT
CHIP FORMED THEREBY

199607617 DEEP TRENCH CELL CAPACITOR WITH INVERTING COUNTER  single use
ELECTRODE

1996076178 ENERQAY RELIEVING CRACK STOP single uge

1892608001 FProzessor zur Bildverarbeitung. dual usme

198608003 Vorrichiung zum Verarbeilen und Spaichern von Daten single use

189608007 Oszillalorsehaltung gingle vse

199608072  Schaltungsanordnung zur Anailog-Digital-Wandiung single use
einesEingangssignais

199608013 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES single use
BILDBIGNALS FUER EINEBILD-IM-BILDEINBLENDUNG

189608021 Halbielteranordnung mit Leiterratimen dusl use

199608024 Verfahren =ur Herstaliung einer Datentraegerkarte single use
undDatentraegerka re

149608033 LESEVERSTAERKER FUER EINEN HALBLEITERSPEICHER MIT  single use
EINERCINRICHTUNG ZUR KOMPENSATION VON
SCHWELLENSPANNUNGSUNTERSCHIEDENBE] DEN
LESEVERSTAERKERTRANSISTOREN,

199608043 Vearfahren 2ur Harstellung olner MOS-Strukiur auf Sitiziumkarbia dual use

189608044 Herstellverfahren fuer eine als Intermetalldiefakirikumiungierende aingle use
isolalorachicht

198608048 Vorrichtung zur elekfronischen Kontaktierung eines Bauelements sirglle use

199608050 WAESSRIGE HEINIGUNGSLOESUNG FUER EIN single uce
HALBLEITERSUBSTRAT

199608052 Chipkarton-Modul, digsen enthaltende Kombi-Chipkarle und single use
Vertahranzu daren Harstellung

199608053 Kombikarte und Verfahran zu ihrer Herstellung singlg use

1996808058 Verlahren zur Rauschreduklion eings Bifdsignals dual use

199608059 Verfahren zur Oetektion von Kanten in @inem Bildsignai dual use

199608062 Method for Displaying Telatext Data single use

199608063  Frequanzsteuerbarer Ogzillator single use

199608065 Geschaltele Stromyuaetlo single use

Digse Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1888 autgefinren Sohutredhstamiien. " 8BETE

korrigiart um dan Nachirag vom 20, Dezamber 2004, Seite 83 van 186
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Kurztassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Avdetdtet: Schutzrechts gelten als oolt Widaing zuen 1. Apcd 1999 voo S0G in IFX eingabracht.

199608072 VERFAHREN ZUM PLANARISIEREN EINER single use
SUBEBTRATOBERFLAECHE

199608073 Utraschaliwandier in Oberflaschen-Mikromeachanik single uso

189608075 Rechnergestuetizios Verfahren zur Partitionierung einerclekirischen single use
Schaltung

189608078 Drehratenzensor single use

199608084 A DEVICE AND METHOD FOR MULT-LEVEL CHARGE STORAGE single use
AND A QEVICEAND METHOQD FOR READING OUT SAID BEVICE

199608086 VERTIKALE TRANSISTOREN, BEI DENEN DAS GATE DURCH single use
PLANARISIERUNGUND RUEGKAETZEN QUASI
SELBSTJUSTIEREND STRUKTURIERT WIKD

1998080828 VERFAHREN LIND VERBINDUNGSANCORDMNLING FLIM single use
HERSTELLEN EINER CHIPKARTE

189608089 FROZESIOR MIT BIFELING-AUFBAL single use

189608594  Krafimikroskoplesonde dual use

199608625 Halbeiterkoerper mil Heizeirvichtung zum Beeinflussen von Licht single use

1996086471 Herstellung von Polybenzoxazol- UND Polybenzothinzol-Vorstufen single use

199707081 Mikromechanische Halblefteranordnung und Vorfahran zur single use
Herstellungainar mikromechanischen Halbleiteranordnung

1899701002 Gehacuse fuer Hatbleiter-Sensoranordnung ung Verfahren zu dual use
dessenterzteliung

199701013  Elektrische Schallung insbesonders fuer eine Chipkarte dual use

149701018  Elekirische Schaltvorrichtung single usa

199701016  Verfahren zur Bildung vor [ochstrukturen in einemSiliziumsubstrat,  single use

1987H01Y CHIPKARTE singlo use

199701018 Oigitat/Analog-Umesatzer. dust une

1997019 Chiphkarie single use

189701021 Verfatren zur Ueberwachung der bestimmungsgemacssen zingle use
Avsfuehrungvon Softwarepragrammon

199701022 CHIPKARTENMODUL single use

199701034  Verfahren und Schaltungsanordnung zur Steusrung dusi use
venBetriebsrustaenden giner 2welten Einrichtung dureh eina
ersteEinnettung

199701035 Sende- UND Empfangsanordnung fuer Mochirequaenzsignale single use

198701036  Verfahren und Schaltungsanordnung zur Flimmerreduktion single use
eingsBildsignals

199701038 Verfahren zur Herstetfung von vertikalen Chipverbindungen single use

198701039 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES gingle use
SILIZIUMKONDENSATORS

199707048 Elekironisches Bauelemont single use

Diese Liste snthélt cie im Nachirag varm 1. Juni 1558 autgefihrten Schutzrechtstamiion. ™ BB |

karrigiart um don Nachtrag vom 20. Dezembar 2007
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Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aulgetlitre Schutzmchie galten ate mit Wirkung zorm 1. Aprll 1880 vor SAG In IFX gingebracht,
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1899761050  Vertikaler prip-Transistor single use
198701051 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR ZWEIDRAHT-VIERDRAHT- dual use
UMSBETZUNG
199701057 Elektroniacher Kompass singie use
199707059 VERFAHREN ZUM KODIEREN UND DEKODIEREN VON DATEN dual use
199701062 Vurfahren zum Erzeugen sinar edelmetalihaltigen Strukiur auf single use
ainartinierage und Halbieilerbausiernent mit einer
solchenadeimstalthaitipen Strukiur
199701076  Drucksensor-Bauteil mit Schinuchanschiuss single use
189701078 Vorrichtung und Verfahran zur Haiterung und zum Schutz singie use
vonHalblaitar-Walern
199701079 Schalteranordnung fuer elekirische Sleuergeraete single use
199707081 DURCH FELDEFFEKT STEUERBARES HALBLEITERBAUEL EMENT single use
199701082 Verfahrert zum Entfernen siliciumhaitiger Beschichtungen singie use
1997071089 Asymmefrischer Thytistor single use
183701092 Anwendungsspezilisches infegriertes Halbleiterprodukt mitDurnmy- single use
Elarnantan
199701100 Montageverfahren fucr Halbleiterbavelomente single use
199701102 SENDE-EMPFANGS-UMSCHALTEANORDNUNG single use
199701110 (eadframe und Montagevorbereitungsverfahren fuer ein Leadframa dual use
199701119  Halbleiterkoarper gingla use
199701121 Verfahren zur Schichterzeugung aul einer Oberflacche single use
1987126 LASCRMODUL MIT ANKOPPELCETIK UND VERFAMAEN ZUR single use
FEINJUSTIERUNG DERANKOPPELOPTIK
193701131 Verfahren zur Minimiarung der Zugriffszeit bel Halbleiterspeicharn single use
1899701144 Vorfahren zum Hersteflen pings Matbleiterkoerpors single use
189701136  Thermischer Schutz singlo use
199701147  Smart-Schalter sowie Verlahren xur Open-load-Diagnose desselben  dual use
199701148 INTEGRIERTE BUFFER-SCHALTUNG single use
198701151 Hersteliverfahren fuer oine erhabone Kondonsatorelekirode single uge
1997011671 Verfahren und Schaltungsanordnung zur Flimmerreduktion single use
einesBildsigrals
199701163  Verfahren zur Erzeugung eines Kontaktes swischen single use
eingrMigtallisierungssechicht ung einern Hulbiettermaterial
THT0I7S  Leistungs-MOSFET gingle use
1899701191 Verfahren zur Erzeugung einer Transistorstruktur single uan
198701194 CMOS-Schaltung mit rundurn dielektrisch isslietenSource-Crain- single use
Bereichen und Vedahren zu itrer Herstellung
198701198 Halbleiter-Schaltungsanordnung single use
Diese Liste enthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1999 aufgafiinen Schutrechistamiien. ™ &pa 1o

korrigiart urm den Nochirag vom 20. Dazember 2001,
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karrigien wumn dan Nachirag vom 20. Dezember 2001,
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189701207  Taktversorgungssystern fuer ein Microcomputersystam single use
198701206 Verfahren zur Harstellung dotiertor Polysiticiumschichien und- single uso
schichistrukiuren und Verfghren zum Strukturieren vor Schichtenund

Schichtstrukiuren, welche Polysiiciumechichten umfagsen,
188701217 Selbslkalibrierende Sensoranordnung dual use
199701225 Orucksensor-Bauslernent und Verfahren zur Hersteliung single use
199701227  Verfahren und Vorrichtung zum Verarbeiten und Generieren von dual use
Datenunler Verwendung ainas digitalen Signalprozessarg
199701230 Durch Feideffaki steusrbaras Halbleifterbauelaimont single uae
199701237 Sehaltungsanordnung zur Dekodierung variabler Laengencades dual use
189701236 PULSWEITENMODULATOMN single use
1837241 Strombogrenzungsachaltung single use
19971243 Vertabron zur Hersteliung eines Kondensators fuer single usg
einetaiblieiteranordnung.
199701245 Verfahren zur Merstelfung cines Kandensators fuer aingle use
gingHalbleteranordnung,
199701249 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNGSEINRICHTUNG UND - dual use
SYSTEM
199701251 Datenspeicher mit giner Redundanzschaltung single use
188701259 Datenspeicher mit einer Redundanzschaitung single yse
199701281 CHIPKARTENMOQDUL UND VERFAMREN 2U SEINER single use
HERSTELLUNG SOWIEDIESEN UMFASSENDE CHIPKARTE
199701262 CHIPKARTENMODUL UND DIESEN UMFASSENDE CHIFKARTE singla use
189701265 Schaltungsanordnung zur Generierung cines Ruecksatzsignals single use
199701266 Komparatorschaltung single uso
199701260 Zwischenfrequenzversiaerker single use
199701273 KOMMUNIKATIONSSYSTEM dual yse
199701275 Traegerelement fuer Kontaktiose Chipkarten single use
199701276 Traegerelement fuer Chipkarten gingle use
188701277 Datenspeicher single uga
199701279  Verfahren zur Erzougung von ueberbrueckien, dotiorten Zonen singlo use
199701285 Steckbuchse zur Kontakiiorung wenigstens siner Kontakthacche single use
ineinar Oberflasche cines Steckelementes
199701297 Verfahren zur Erzougung ainer Transictorstrubdur single use
198707304 SO-SCHNITTSTELLE FUER EINEN ISDN-BASISANSCHLUSS dud! use
199701308 Halbleiterschaltungavorrichtung und Halbleilersensorvorrichtung dual use
199701309 Schaltungsanordniing zur Filterung und Dezimation ei nesVidaosignals single use
199701310 Mikrogomputer dual usze
Diese Liste anthalt die im Nachirag vom 1. Junl 1889 autgefinrten Schutrrechistamiion. " BB

Saite 46 von 1686
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (gsingle use) und D3 (dual use) Schutzrechte
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199701333
199701346
199701359

Integrierte Schaliung mit einem Speicher und einer Fruefschallung
Harrmotisch dichtos optisches Sondemaodul

integrierte Schaltung und Verfahren zum Testen dor
integriertenSchaltung

189701362  Anordnung zur Bearbeitung einer Subsiratscheibe und Verfahren
zuderen Betrieb,

199701376 Operationgverstaerker mit dynamischen Ausgangswidersiand

1997071381 Oaziflatorsehaltung

1987013684 HERGTELLVERFAHMEN FUER EINE KONDENSATOMELEKTRONDE
ALIG EINEMPLATINMETALL

199701393 Verfahren zum Herateflen eines Glaskoerpers undoptoalekironisches
Modu! mit einem derart

199701396 Verfahren zur Wellenlaengenstabilisierung eines Lasers
undAnordnung zur Durghfushrung des Verfahrars

199701407 Vorrichtung zur Umsetzung mehrerer Lichtstratien in cinckompuktere
Anordnung dieser Lichtstrahien

1989701410 ROM-Speicher

199701424 HKOMPARATOR FUER GROSSEN
VERSORGUNGSSPANNUNGSBEREICH

199701430 Kondensatorstruktur

189701437  Schaitnatzteil

193701438 EINGANGSVERSTAERKER FUER EINGANGSSIGNALE MIT
STEILEN FLANKEN

199701439 EingQangsverstagrker mit ainsaitiyor Stromatschaltung
fuerEingangssignale mit stollan Flanken

139707445 Verfahren zur Erzeugung einer leitenden Verbindung
zwischenzumindest zwei Gebieien eines ersten Leitfaehigkeitstyps

199701452 Verfahren und Vorrichtung zum Synchronisieren eines Taktgenerators

1987014566 Haibleiter-Schaltungsvorrichiung

189701462 KONTAKTLOSES TRANSPONDERSYSTEM

199701463  Bildsensor mit einer Vielzahfl von Bildpunkt-Sensorbereichen

198701486 Synchronisalionsvedahren und Synchronisationsvorrichtung

189701488 Synchronisationsverfahren ung Synchronisationsvorrchtung

199701489  Integrierte Schaltungsanordnung mit mehreren Bauelemanton
undVertahren zu deren Herstellung

198701491 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUH ERZEUGUING EINER
INTERNENVERSOAGUNGSSPANNUNG

199701493  Elektrische Spannungsquelfe fuer Halbleiterbaustemente

199707494  Kaneneinlage fuer Chipkarten
LASERVORRICHTUING

1997071495

te snthiit die im Nachtrag vom 1. Juni 1688 autgeltihiten Schutereonistamiian.
karrigiort um dan Nachtrag vom 20, Dazomber 2001,

single use
single use
dual use

single use

dual yse
single use
single use

single use
cual use
single use

single use
dual use

single use
single use
single use

sihgly usa
single use

dual use
duat use
dunl use
dual use
dual ute
dusi use
single use

single use

single use
single use
single use
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (singie use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Adigetihew Schutzmchie geltec als mit Wik zorm 1. Apri 1998 von SAG In IEX eingeabracht.

1897014856 Halbloiter-Bautell dual use

198701606 Schalungsanordnung zum Erzeugen viner Peoudollifallsfolge dual use

199701510 Sensor mit Richtungserkennung dua! use

TII70I51T  Verstellverfahren fucr eine Platinmetall-Struktur mittols einestift-off- single use
Froresses

1997071524  Programmierbare Phasenanpassung single use

198701528 VERFAMBEN ZUM ERSATZSCHALTEN VON singlo use
UEBERTRAGUNGSEINRICHTUNGEN ZURBIDIREKTIONALEN
UEBERTRAGUNG VON ATM-ZELLEN.

198701531 Vertikaler Trangistor mit iompatiblem Layout zu planarerTechnologie  single use

189701540 MOS-Transistor und Verfahren zu dessen Hergtaliung. singfe use

188701541 Verfahren zur Herstellung ainer CMOS-Schaltungsanordnung. single use

199701547  Seoilbstjustierte 4-FHochZ-Tronch- DRAM-Zale mit vortikalermmTransistor gingle use

199701550 Verfahren zum Aufbringen einer Substanz auf eine Oberllacche single use

199701553 Chipkarie mit Mikrocontroflerschatiung single uze

198701561  HMalbloiterbauelament single use

188701574 Verfahren zur Codierung und Decodierung eines digitalisierentildes  dual use
mit Bildpunkien

199701577 Verfahren und Varrichtung zur Codierung eines digitafisiertenBiides  dual use

198701519  Verfahren zur Anpassung eines Raferenzdatonsatzas anhand el use
mindestens elnes Eingabodatensatzes durch einen Rochner

1897071598 Integricrte CMOS-Schaltungsanordnung und Verfahren »u single use
detanHersteliung.

189701604 Integrierie Schallungsanordnung mif mindestens zwei vertikalenMOG- single use
Transigioren und Verfahren zu deren Hersteljung,

199701609 Intagrierte CMOS-Schaltungsanordnung und Verfahren zu single use
dergnHarsteliung.

199701611 Einrasterkennungsschaltung fuer einen Phasenreqeikreis sfngle use

199701621 POLIERVORRICHTUNG UND POLIERTUCH single use

19397016268 RISC-Prozessor single use

199701636  Schaltungsanordnung zur Anstguerung eings FET dunl use

199701659 EINGANGESSCOHALTUNG FUER EINE INTEGRIERTE SCHALTUNG single use

188701667  Multiple Input Shift Registar zur Bildung einer Pruefsummae singie use

199701666 Verfahren und Ancrdnung xur Stouverung von Zugriffen single use
venNelzabschiusseinheiten auf vorgegebana Ressourcen
sinatpakelorienterion Kommunikzlionenerros,

199701668 Verfahren und Varrichtung zur Uabertragung aines dual use
kontinuiarlichenDatenstroms in paketiertar Form

199701676  Geschuetrier Halbleiterchip single uae

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1698 autqaftnren Sohutzrechistamiien CRCIC

karrigiart urn den Nachtrag vom 20, Dezember 2007,
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198701677 Vorrichlung zur Digital- Analog-Wandiung mit hoher Linearitaet. single use
199701687 Vorfahren zur Optitmierung von Signaltaufzeiton in elinem repro- single use
grammierbaren Schaltkrels und reprogrammierbarer Schaitkreis
mitoptimiartemn Programmcode
1987016936 DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zy deren Herstellung. single use
199701697 Drucksensor-Bausiernent und Verfahren zur Herstellung single use
199701698  Orucksensor-Bauelement und Verfahren zur Harstallung single use
199701717 CHALTUNGSANORDNUNG ZUM ERZEUGEN DIGITALEN SIGNALE single use
19871722 Rechnergestuetztos Simulationsverfafiren zur Sest mMmiang dual use
mineselekiromagnetischen Feldes aines Koerpers
198701723 Verfahren zum Loeschen einer glekirischen single use
programmiarbaronSpelcherzella
199701730 Ansteyerschaitung fuar nichtiiuechtigeHalbleltar-Spaicherancrdnung single use
198701731 Verfahren zur Berechtigungsueborpruefuny ung Anordnung dual use
zumbDurchfuehren dieses Verfahrens
199701733  Bauteiltraeger fuer Mutti-Chip-Modula dual use
188701748  Ansteverschaliung fuer nichtfluechtigeHalbleiter-Speicheranordnung  single use
19701756  Integrierte Vollbrueckenschaftung mit vier Transistoren single uge
199701758 Verfahren und Vorrichtung zur Ansteuerung einesHalbleiterschalters  single use
199701763  Leigtungshalbleiter-Anordnung auf DCB-Subystrat dual use
198701765 Schaltungsanordnung zur Erzeugung einer single use
lastunabhaengigenGleichspannung
199701766 Reglervornchiung single use
189701773 Verfahren und Anordnung zur Frequenzsynthese dual use
193701774 Nichilivechtige Speicharzalio. single use
199701777 CHIPCARD single uso
193701789 Halbleiterschaltungsvorrichtung und Verfahren zur Herstellung single use
1997HEO0S  Schallungsanordnung zum Erfassen des Ueberschrailens single yse
einerkriiischen Temperalur sines Bavslemoems
189701811  Vorrichtung und Verfabren zum glaichzeitigen Banatzen single use
mehrerarolekiriacher Komakifiaachen mir aingr Flusssigkeit
199701812 Teilnehmoerendgeraet fuer das ISON dual use
188701813 DRAM-Zaflenanordnung mit dynamischen singla tse
selbstverstaerkendenSpeicherzetlen und Vefahren »u deren
Herslellung.
189701816 DRAM-Zallenanordnung und Verfahran zu deren Harstellung single yze
193701818 SRAM-Zollonanordnung und Verfahren zu deran Herstaliung single use
Dise Liste enthalt die im Nachitrag vom 17 Junl 1999 avfgefiihnen Schutzrechistamien, 7 ERE IS

karrigiart um den Nachtrag vom 20, Dezember 2001
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Aitlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechts
Autgelihe Schutzeechte gelien ale it Widkoung zome 1. Aprit 1996 von SAG in 1EX eingatwacht.
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198701822  Verfatren zum Hersteflan elner Barrierenschichi in singie usg
einemtatbleiterkoerper und Halbieiterbauslernant mit einer
aoichenBarrierenschicht

199701824 Verfahren und Schaltungsanordnung zur Bifd-irm-Bild-Einbiendung single use

193701828 ZWEI-CHIP-LEISTUNGS-IC MIT VERBESSEMTEM single use
KURZECHLUSSVEMRMALTEN

199701832  Hochfrequenz-Signalgeneralar single yse

198701833 Anstouarschaltung fuer ein stousrbares Halblaiterbauelameant diual use

199701837 Polyphasentilter mit einstalibarer Uebertragungsfunktion single use

199701843  Herstefiverfahren fuer einen faolationsgraben in einemSO-Subatrat single use

188701858 Verfahren xum Betreiben eires ISOM-Netzabschiusses dual use

188701858  Strukiurierungsavartahren single usa

1997071861 Elokrodenanordnung single use

199701862  Strukiurierungsverfahren single use

199701864 Schaltungsanordnung zum Umechalten und Abragein von sirgyle use
paraligizueinander verschalteten EFrequenzbereichstiterzwelyon

198701865 Bandpassfifter single use

199701872 IC-Baustein dual use

TEI701873  Halbieltermodu single use

189701880 Anordnung zur Uebertragung von Strukiuren single use

1997018681  Gehaeuse fuer zumindest einen Haibleiterkoerper dual yse

189701885 Chipkarte und Verfahren zur Kontaktierung einer in einer single Lse
Chipkarteeingebetteten Antenne

199701901 Redundanzschaitung fuer Halbleitarspeicher single use

198701903 Verfahren und Verrichtung zur Herstellung einerChig-Substrat singla use
Verbindung

189707904 Verfahren zur Herstellung einer integrierten CMOS-Schaltung. single use

199701905 Verfahren zur Herstellung von Duennfimen aus oxidischer Keramik single use

199701906 Halbleiterspeicher mit nickt-fluechtigen Zwei-Transistor-Speicherzetien single use

199701907 Kontaktiorung oinar Malbloitorzone single use

198701910 Hochspannungsfeste Randstruktur fuer Matbleiterbauslemente single use

189701911 Integrierte Fotozellenarray mit FN-Isolation single use

1997818 Schutzschaliung dual uge

199701924 Veortikaler Leistungs-MOSFET single use

199701933 Verfahren zur Harstefiung eines vertikalen MOS-Transistors. single use

199701934  CMOS-Schaltung und Verfahren zu itrer Herstellung single use

199701935 Integrierte Schallungsanordnung und Verahren zu derenHerstellung.  single uze

Diese Liste enthillt die im Nachirag vom 1. Juni 1659 aufgeiiifrten gchuzrechstamiien,  CROIS

karrigiert um dan Nachtrug vom 20, Dezember 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Aniage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechta

Autgetihre Schutzrechte gualten ale mit Widang zum 1. Aprlt 1969 von SAG In [EX, eingaebracht.
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188701937 Herstellvarfabiren fuar ein durch Feideffakl single use
goesteuertesHalbleilerbauelement

199701939  Verslaerkerstule mit konstanter Eingangsimpedanz single use

199701944 Pufferspeichereinrichtung single use

199701949 VERFAHREN JUR HEASTELLUNG EINER VERGRABENEN, single use

LATERAL ISOLIERTENZONE ERHOEHTER LEITFAEHIGKEIT IN
EINEM HALBLEITERSUBSTRAT

198701953  Vorrichtung und Verfahren zur Horstallung einerChip-Subetrat. singla use
Verbindung

199701954 Durch Feldeffakt steuerbargr Bipolarransistor und Verahren zuseiper single uae
Harstellung

199701956 FPEGELWANDLER clual use

198701968 Usberpruelung und Korrektur fehlerhafter Kontaktanordnungen single use
vonirtegriertern Halblelterbauslementen

18997101970 Freischwingendes Schaltnetziei single use

199701974 Festwerl-Speicherzelfenanordnung und Verfatiren zu single use
gerenHersteliung

199701975 Reformatierschaltung singgle uge

WETQ1978  Verlahren und Varrichtung zum Anzeigen von Bildern single use

199701981 [ eistungshalibleiterbaveiement auf Kughikoerper single use

188701845  Paliermiltel fuer Halbleitersubstrate single use

199701988 Digitater Schaltkrais in MOS-Technologie single use

189701889 Cigitaler Schaltkrais In MOS-Tochnologle einglo use

199701990 MOS-Ausgangsireiber single use

199701891 Transportsysiem und Verfahren zur Steuerung des Transportsystems single use

1997015995 TRANSIETOR-VERSTAERKERSTUFE single use

198701998 VERFAMREN ZUR MERSTELLUNG EINER CHIPKARTE FUER sirgie use

KONTAKTLOSE DATEN- UND/ODER ENERGIEUEBERTRAGUNG
SOWIE CHIPKARTE

1997015999 Nur-Lese-Speicher und Verlahren zu seiner Hersteliung single use
199702006 ENDSTUFENTRANSISTOR-SCHAL TUNGSANORDNUNG gingla use
189702007 Schaitungsanordnung zum manipuliorgeschuotzten Empfangan dual use
LinesOOK-modulienten Siopnals
199702010 Schaitung zum bedarfsgerechten Ein- UND Ausschalten single use
ainesVerbrauchers
199702012  Nichtfluechtige Speicharzetie mit hoher Koppelkapazitaet single use
198702016 Kaskoden-MOS-Thyristor single uge
1899702017 Schaltungsanordnung zur Ansteverung einor Last duai yse
199702019 Verfahren zur Herstelfung sines Chipmodils single use
Diese Liste enthiit die im Nachtrag vom 1. Juni 1968 Euigefinnen Schutzrethistarmiien. " " ShHe 16
korrigiart um dan Nachtiag vom 20, Dezernbar 2007, Seita 101 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetihete Schutzmecite gelten alk it Wikung zurm 1. Apdl 1098 vor SAG in IFX singatracht,
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1897020249
199702035
199702037

Schaltungsanordnung zur Ansteuerung eines Leuchidioden-Arrays
Varfahren zur Harstellung ainos MOSFETs

CHIFPKARTE FUER KONTAKTLOSE DATEN- UND/ODER
ENERGIEUEBERTRAGUNGSOWIE VERFAHREN ZU DEALEN
HERSTELLUNG

Leistungs-MOSFET und Verfahren zu dessen Hersteffung
Varfahren zur Identifizierung von Wafern

Kagskoden-1GRT

Watermarkierung

Anardnung zur astomatizchen Beschrifiung oder Machbeschriftung
vorrWatem

Verfahrar zur Unterslugtzung der einfachon Synchronisicarung aufden
Traeger eines energieverwischten QPSK-Signals

Verfahren und Schaltungsanordnung zur Bearbeitung digitaterSignale
Strukturierungsvedatiren

Slruklungrungsveriahren

Verfatiren zur Herstellung von integricrten MOES-Schaltungen
integrierte elekirische Schaltung

Integrierte elekirische Schaltung mil Passivierungsschicht
Frogrammiarbarar Farmsehsignalempfaengar

Schutzschaltung

Varrichtung und Verfahren zur Kontaktiarung einer Mess-Sonde
Catenbus

Varfahren zuy Bestimmung sehr kisingr Kapazitaeten und damit
konziplerter Sensor

Einrichtung zum sicheren Erstelien von elektronischentnterschriften
Schaltung zur glilchfreien Umschatiung digitater Signate

HALBLEITERKOERFPER MIT RUECKSEITENMETALLISIERUNG
UND VERFAMREN ZUDEREN HERSTELLUNG

integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens 2wei untorschiod-
lich dolierten Gebieten, die elekirisch miteinander verbundensind, und
Verfahren zu deren Herstellung

Schaltung zur Erzeugung eines Ruecksetz-Signals
Lelstungstransistorzelie
Varfahren zur Echtheltepruefung eines Datentrapgers

Datentraeger zum Speichern von Werteinheilen, Aufbuchstation
undAbbuchsiation fuer Werteinheiten sowie entsprectiende Verfahren
zumAufbuchen und Albbuchen

Schaftungsangrdnung zur Ansteuerung induktiver Lasten

199702039
199702040
199702041
199702042
199702044

139702045

199702046
133702047
199702049
189702051
199702053
198702056
189702058
189702060
189702061
199702064
193702072

193702076
199702077
198702032

199702084
199702088
199702054

199702096
1839702101

199702103

iste enthil die im Nachirag vom 1. Juni 1899 aufgetiiten Sohutredhistamiion,
kordgion um den Nachirag vom 20, Dosembear 2001,

cual use
single use
singls use

single use
singla uge
single use
single use
single use

single use

aingle use
single use
single use
single use
sirgyle use
single use
single usa
single Luge
singla use
single use
single use

dual yse
dual use
single use

single uce
single use
single use

duaf Lse
single uae

single use
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Kurzfassung des Einbringungsvartiruges SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual usa) Schutzrachte
Aufgetittirta Schut:mchte gelten alg mit Wirkung zues 1. Apell 1999 von SAG n 1EX engebracht,

Tnfinson

SR

199702104  Frequenzieieranordnung single use

199702131 Schaitungsanordnung fuer die Bowartung des Dateninhaits single use
vonrBpeicherzelien

199702133  Schallungsvorrichtung fuer die Beweriung des Dateninhalls single use

vonSpeicherzelien
199702145 Traegerkarie und Halbleitermodul fuer eine derartige Traegerkarte single use

199702147 Kuaskoden-iGBT sitigyie uce
18989702150 Halbleilerbaueloment und Verfahren zum Testern und Betreiben single uce

vinesHaibiellerbavelements

199702153 TEILBAND FUER DIE HERSTELLUNG EINES ENDLOSBANDES single use
ALS CGHIPTRAEGERZUR VERAABEITLING IN EINER
CHIPMONTAGESTRASSE UND ENTSPRECHENDESENDLOSBAND

199702154 Gasleilungssystemn fuer einen Prozessreaktor, Vertikaiofen singhe use
zurbenandiung von Walern und Veriahren zur Behandlung von
Wafarn inalnerm Prozessraakior

199702186 Gasleifungasystemn fuer einen Prozossronktar, Vertikalofen single use
zurBehanadlung von Wafern und Veriahren zur Benandlung von
Wafern inginem Prozessroaktor

199702161 Verfahren zur Stoerunterdrueckung eines bipolaren Datenstrarms dual use
undSchaliungsanordnung zur Durchfughrung des Verfahrens

TPIT02TE8  Verfahren und Vorrichtung »ur Synchronisation zweier Taktsignaleund zingle use
Signalwandler

198702168 Vorfahren zur Harstelfung van duennan Scheibon, single use
LeispielsweiseWalern und nach dem Verfahren hergestellte duenne
Scheibe
193702170 Varfahren zum Herstellen einer Fuse single use
189702174 Varfahren zum Harstallen einer Fucae single use
199702177  Pressform sowia Verfakran zum Herstellen single use

ginesKunststotivarbundkoerpers
199702179  Verfahren zur Synchronisation von Sende-/Empfangsvorrichtungen  dual use

beiDECT
198702181 Verfahren zur Ueberwachung der ordnungsgemaegssen Funktion single uge
elnermeonioron Schaung
199702183  Integrierle Schaltungen single use
198702194  Anordnung zur Uebertragung von Strukturen single uze
188702199 Schaltungsanordriung mit mindestens vier Transistoren und single use
Verfahrenzi dessen Herstelung
189702200 Varfahren und Vorrichtung zum Eingtelian dar single uza
Schwingungsirequenzaines Qszillators
198702201 Kontaktloser Nacherungssohaiter dual use
Diese Liste snnalt die im Nachirag vorm 1 Juni 1999 autgefiinrien Sohutsrechtstamiien. - CPCIC
korrigiart urn den Nachtrag vom 20. Dozermber 2001. Seita 103 von 126
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Auigetlihre Schutzmchite galten ad mit Wirkung zum 1. Apdd 1999 von SAG In LEX eingebracht,

Tnfinson

IR AT T HA I

199702203  Verfahren und Vorrichtung zum Einstellen der Schwingfrequenz dual use
ginesOszillators

199702205 Auswashivarfahren und Anerdnung zum Durchiuehron dual use
dissesAuswasniverianrens

199702206 Verfahren zur Herstefiung elektrisch leitfachiger Strukluren single use
sowieintegrierte Sohaltung mit derartigen Strukiuren

1997022171 Modem dual use

199702214 Verfahren zur Simufation von Hard- und Softwarekarnponenten, dual ugp

198702228 DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu doren Herateliung single use

189702232 MULTIBAND EXCITATION BASED NON-SQUARE TRANSFORM dual use
CODE OPFERATING AT 4KBPS

1897023233 A Lead Frame (or Electronic Semi-Conductor Devicas single use

198702234 REJECT DATA RANSMISSION TO W/B AND BEJECT gsingle use
IDENTIFICATION BY SHOR-TING OF 2 LEADS. .

199702235 MARK VISION INSPECTION USING OPTICAL CHARAGCTER single use
RECOENITION

1938702236 HOCHFREQUENZDIODE UND VERFAHREN ZU DEREMN singlo use
HERSTELLIUNG

199702238 Kalibrierwalor singlo use

199702243 Smart-Fower-Schaiter dual use

199702247 MART-SCHALTER SOWIE VERFAMREN ZUM OPEN-LOAD- single uge
HAGNOGE DESSELBEN IMAUS-ZUSTAND

199702255 Fuse-Anordnung fuer Haibleterspeichervormichiung single use

199702261 Vorrichtung und Verfahren zum Reinigen von single use
FPollerpads,beispielswaise Polisrtuechern, insbasondere fuer das
Folleren vonWalern

199702264  Vorrichlung und Verdahren zurm Bearbeiten von sirglle use
Palierpads, insbesonderg Poliertuechern

198702265 Vorrichtung und Verfahren zurm Behelzen eines fluessigen single use
oderzaghfiuessigen Poliermittels sowie Vorrichiung zum Polieren
vonWafern

199702268 Transportsystem single use

199702269 Schaltungsantrdnung mit Binzelalektron-Bauelementen, Verfahren single use
zuderen Betrieh und Anwandung des Verlahrens zur Addition
vanBinaarzaten.

199702273 Emplaenger fuer Mobilfunksysterme dual use

THET022TY  Emplaanger fuer Mobilfunksysteme dual use

199702279  Schwundausgleichsschaltung single uze

189702281 DMOE MIT GROSSER KANALWEITE UND HOHER AVALANCHE- single use
FESTIGKEIT

Diese Liste enthatt die im Nachtrag vom 1. Juni 1889 aufgefGhntan Sohutzrechmsfamiion, 77 6PG1E

korrigiert wrn dan Nachuag vom 20, Dezember 20071, Seita 104 von 186

PATENT
REEL: 024114 FRAME: 0444



11372453
Fax Lerver

MORRISOW FOERSTER
PR 2 I T R S | Faur 114/03%

T3 TEO TVTT
O A AV

COMBIANY : C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

03/19/2010 15:45 FaX

LA L WA

2 JUNATHAN BOCKMAN

Kurztassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechts
Aufgefithre Schutzmeite aaliten alg redt Winkung zum 1. Apdl 1980 von SAG In lEX eingebracht,

198702287 Chipkarte mil einer ersten ung mil ainer zweiten single use
glekirischenBavgruppe

199702288 VERFPACKTE INTEGRIESTE SCHALTUNG cual use

199702201 Oszillatorschallung mit einem Schwingquarz single use

198702297 Schalinetzteail single use

199702298 Verfahren zum Herstalfung eines Halbleiterchips odoer Wafars single use
ritSchuetrachicht

199702299  klekirisches Bavclement mit giner Umhuellung und mit cinem in single uce
darlimhusaiiung angeordneten Apnschlussoereich

188702301  Sirukturierungsveriatiren single yze

199702302 Nichtfiuechtiger Speichar mit zu Subbloeckan single use
zusammengefasstenSpeichaerzellen und Verfahren zu seiner
Karfigurierung

198702303 Intagrierte Schaltung mit einerm Schalttransisior single use

199702304 Digitale PLL-Schaftung mit erhoshter Zeitaufloesung single use

199702306 Verfahren zur Herstellung eines inteqriertan Schaltkroisas single uze

1989702308 CHARACTER SET FOR TELETEXT AND SIMILAR SCRVICES single vse

199702310  Vorrichtung und Verfabren zum Bestuecken clines Leadirames single use
mitintagriarten Sehaliungen

1837023171 EINRICHTUNG ZUM SCHUTZ GEGEN MISSBRAUCH EINGR single use
CHIPKARTE

199702313  Immersionssystem single use

198702314 VERSTAERKERSCHALTUNG single use

199702316  Steuerbarer Verstaerker single use

199702317 Elektronisch gesteuarios Helais dual yse

199702318 Digilale Telekommunikalionseainrichung dual use

199702319 Digitale Telekommunikationseinrichiung cual use

198702320 Digitate Telekommunikationseinrichtung dual uze

199702321 Digitaie Telekommunikationseinrichtung dual use

198702322 Digitale Schaltung mit einer Fittareintail zur Unterdrueckung single uso
vonSioenmpuisan

189702325 Gated-Thyristor single use

TAR702326  Ansteusrschaltung fuer ain Faldaffakt gestauartesl eistungs- dual 1sa
Halbleoiterbauelement

199702327 Verfahren zur Erzeugung von Strukiuren mit ginem single use
hohenAspekivarhaalinis ‘

199702328 SCHALTUNGSANQRDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES single use
INTERRUPTSIGNALS FUEREINEN MIKROPROZESSOR

Digse Liste anthiit die im Nachtrag vom 1. Juni 1988 aufgefinnen Schterachistamiton, """ 8pC 10

karrigiert urn den Nachirag vom 20, Dezembar 2001, Seite 105 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechta

Audguetithcte Schutzrecits golten ali vt Widaing zwum 1. Aprll 1999 von SAG in IEX eingabiracht.
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199702331 Verfahren zur nachtraeglichen Erzeuqung niaderchmigar

Verbindungenin Halbieiterbauelementen dureh Laserbestrahlung,
Eingangsschaltung

Pegelumaetzschaltung

Schaltungsanordnung

Difleranzvarstaarkar

Hatbleltorbauelement

Resonator mit einsteflibarer Resonanzfrequenz

Oszilator

Planare, gekoppelte Sputfenanordnung

Haiblelterbauelement mit Metall-Haibleiteruebergang mit
nigdrigemaperrstrom

Sigrialragenerierungsschaltung

Varfahren rur Bestimmung des Gasdruckes in sinem Mokiraum
mitverlormbarer Wandung eines Halbleiterbavelementes

Verfahren zur Herstellurg von Isolationezonen awischenTrangistoren

Verfahren zur Verwendung beirm Einsatz von EEFROMs
alsProgrammspaicher

Verfahiren zur empfangsseitigen automatischen Erkennung
Binesgemaess dem QAM-Moadus gesendeien Signals auf der
Emplangsseitesowie Schaltung zur Durchlughrung dieses Verfahrens

Bussystem zur (Gebaaudovernetzung
Halbleiteranordnung mit einsteflbarer Emittereffizienz

Hableilerbavelement in VEMP-Baulorm und
eingHalbleiterbauelermentanordnung mit sinem
derartigenHaltleilerbauelement

Malbleiterbausiomentaanordnung

Schatiungsanorenung zur Bestimmung der Ausgangsieistung
sinesIchaltnoizieiis

Verfatwen zum Beseitigen von Sauverstoff-Restverunreinigungen
austiegelgezogoenen Sifiziumwaliern

Dynarmischer Speicher mit 2wel Betrebgarten
Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung,

Gpeicherzellenanordmyng und deren Verwenduny ais magnetisches
RAM und als assoziativer Speicher.

Verfahren zum Ansleusrn eines elekirisch
programmierbarenDalenspeichers und Schallungganordnung zur
Durchiuerhung desVarlahrens

Verfahren zum Bosaltigan von Saverstoff-Restverunreinigungen
austiegelgezogenen Siliziurmwaferm

199702339
1997023430
194702352
199702353
199702355
183702356
199702358
1897023267
129702373

199702374
199702376

199702408
199702416

199702420

199702421

199702422
189702424

199702426

199702432

198702434

199702435
199702436
199702437

199702433

1899702440

Digse Liste enthait die im Nachtag vom 1 . Juni 1299 aufgefiihrter Schutrrechistamition. "
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single Uag
single use
single use
single use
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single use
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IEX

Arnlage D2 (single use) und D3 (dua! use) Schutzrechte
Aitgeilhre Schutzechte goltise abk tit Wirkkung zum 1. Apeil 1999 von SAG I 12X eingabracht

infﬁwm

I

199702442 (ntegrieries Tiefpassfiter dual use

199702444  Filteranordnung und Slope-Detacior singlo use
tuerquadraturamplitudenmodulierte Signale

198702453 TEMPERATURGESCHUETZTEN HALBLEITERSCHALTER single use

188702455  Anordnung zur Reduktion von Rauschen bej single use
Mikrowellentransistorenund Verfahren zu deren Herstellung.

199702456 Verfatiren und Vorrichiung zur Ueberwachung der dual uge
ordnungegemaassenAustuahrung sines automatisch ablautendan
Vorganges

189702457 VERFARHREN UND ANORDNURNG ZUR ABBILDUNG BINER HOHEN dual use
EINGANGESIGNALDYNAMIK AUF EINE REDUZIERTE
ALISGANGSSBIGNALDYNAMIK FUER BILDSENSOREN MIT EINER
EINRIGHTUNG ZUM ABLEITEN VON UEBERLAUFLADLING,

199702461 Verfatren und Vorrichtung zum Setreiben gines ueber einen Schreib-  single use
ung/oqer pinen Lesezaigor adresslarbaren Urniautepeichers

189702462 Verfahren zum Testen einer siektronischen Schallung single use

199702468 SOFET single use

199702470 Erequenzieiler mit geringem Stromverbrauch, dual use

198702471 ZELLULARER AUTOMAT ALS NEURONALES NETZWEHK UND single use
DESSEN VERWENDLING

198702473 Linearer Interpolator 2ur Interpolation eines abgetasteten Signalsund  single use
Interpoationsverfahren

199702475  Elektronisches Bauteil mit verbesserter Gohagusepressmassa dual uso

199702477 Verfahren und Schalfungsanordnung zur Erzeugung eines aul single use
pinemBidschirm darstaiibaren Bifdes

199702478 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DATENSPEICHERUNG single use

193702485 Abtrennsiufe zurm Abirennen eines Signals, das in single use
Austastiveckeneines Videosignals uaebertragen wird und
Entzerrungsvertahren fuerein solches Signal

199702488 Halbleilersensor mil ginem Grundikoerper und wenigslens single use
ginemyVeriormmungskoerper

199702495 Verfahren zur Erzeugung von isolationen in einem Substrat single use

1997023500 Schaltungsanorinung zum Erzeugen negativer Spannungen sifgie use

199702508 VERFAHREN ZUR DOTIERUNG EINER SCHICHT IN EINEM AUS single use
EINEMHALBLEITER BESTEHENDEN ERZEUGNIS, SOWIE
ENTSPRECHENDE ERZEUGNISSE

199702509 Randstrukiur mit Haibleiterbaualemant mit single vse
hoherDurchbruchsspannung

193702512 SOZellen und Verlahren zu deren Herstellung single use

199702513 Oplisches System zum Einkoppain von lasersrahlung in single use
einenl ichiwellenieiler und Verfatiren zu dessen Herstefiung

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1888 aufgefihiten Sehutzrechistamilien, 7 6p3 16

karrigian um den Nachtrag vorm 20, Dezernbar 2001
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Kurzfagssung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual usa) Schutrrechta

@ 116/253

'ax Lerver

infinson

Autgetitrte Schutzrechte gulinn ate mit Wikang 2o 1. April 1992 von SAG in lEX elngatracht.

LAY e et S

Varfatren zum Harstellen Direct-Wafer-Bond SU5I02/8i-Substrate
Rokursives Filter, Anwandung des Filtars und Speichorzelleneinheit

Verfahron zur Ausbildiing alnor Grabenstrukiyr in
einemsiiziumsubstrat

Kammifilter

Trasgereiement fuar ainan Halblaiterchip

Yarfahren zum ofokirochemischen Verbinden und Verbundiai
ANSTEUERSCHALTUNG FUEM EINEN LEISTUNGS-MOSFET
Halbleiterschaltar

Getakletes Stromversorgungsgeraet mit An aufschaltung

Vaorrichtung und Verfahren zur Formatanpassung ven Fernaeh-
und/oder Videobiidern

Flatine

Senda-UND/oder Emplangsstation fuer ein TDMA-Funksysterm
Tragbarer DRatentraeger mit Aktivierungssehaltor

Verfahren zur Hersteliung einer Haibleitorstru ktur

Verfahrer zur Herstellung giner Lackmaske

Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterstruktur

Digitafer Speicher und Batriobaverfahiran fuer einen digitalenSpoicher

Schattung zur Erreugung eines das Einachalten
einerVersorgungsspannung signatisierenden Aesel-Signals

Integrierter Speicher und Vierlabren rur Herstellung von Layoutsvon
integrierten Speichern

Ringspaicher fuer aine TDMA-Datenuebertragungsstation
undenteprechende Datonuobertragungssiation

Haratellung fuer einen vartikalon Bipolartransistar

Fiftar xur Zaitmultiplexiiitarung mehrarer Datatfolgen
untdBetriebevertahren dafuer

Verfatiren und Vordchtung von Blahmen um Videobilder

Paliermittal und die Verwendung diszes Follarmittals
zumPlanarsteron glnas Halbleltersubsiraty

Painter-Sohaltung mit geringem Flaechenbedarf,
hoherGeschwindigkalt und geringer Vertustinistung

199702615 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR IN-CIRCUIT-EMULATION
EINESMIKROCONTROLLERS

Vaerfahren 2um chemisch-machanischen Planarisieran und
Varrichtungzur Durchfuahrung des Verfahrens

Komparatoranordnung mit Schaithysierese

199702515
189702517
18997072521

189702523
189702528
199702530
199702534
199702539
199702547
199762548

198702555
199702556
199702559
199702564
199702572
199702580
194702589
1899702591

199702592

199702593

193702596
199702601

199702605
109702613

1399702614

193702617¢

199702619

Diese |
korrigiart um dan Nachirag vom 20, Dezarmbar 2001 .

Jiste enthilt die im Nachtrag vorn 1. Juni 1589 autgetinren Schutrechistamiion, "

single use
dual uge
aingle use

single use
single use
single uso
ol use
dual use
single use
dual use

single use
dual use

duat usoe

singie uge
single use
single use
single use
singie use

single use
single use

single use
single use

gingle use
singie use

sinpgle use
single use
single use

singlc use
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage 02 (single use) und D3 (dua! use) Schutzrechte
Autgefithrie Schuttrechts galtern al tit Wirkkung zum 1. April 1999 von SAG i 1EX singebracht,
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188702625 Verfahren zur Ausbildung eines niederohmigen Leitbahnbereichs single use
autelnem Halblehersypsira

199702631 LEISTUNGSSCHALTER MIT UEBERLASTSCHUTZ duai uzea

198702634 Halbleiterbauelement und Verfahren zu seiner Herstellung single use

199702637 Verfahren zum Avfzeichnen eines digitaiisierten Audiosignals dual yze
undTalefonanrutheanworter

199702638 Deemphasefitter mit integrierter Unbuntwer-Ermittiung single use

199702639 Verfabren zum Testen von Malbleiterspeichem single use

198702644  Umachaltvorrichtung fuer analoge und digitale Signalae single use

199702645 Sendaer zum Erzeugen eines hochfrequentan Sendesignals single use

189702660 Verfahren und Schaltungsanordnung zum Anzeigen sinigHe use
matrixicermigerdeichen

193702660 Vearfahren und Schaltungsanoranung zur gl use
Leuchiweitenreguliorungeinas Scheinwerlers

189702663 Testschaliung auf sinem Halbleitar-Chip single use

199702666 Schaitungsanordnung zur gelaklelen Stromregelung von dual use
induklivenLasten,

199702668 Assoziativspeichar und Verfahren zu dessen Batriab, single use

198702675 Verfahren und vorrichtung zur Speicherung von mindestens ginem single use
digitalen Bild

193702676  Verfahren zum Schutz von Schaltungskomponenten ainer single use
integriertenSchialiung gegen zu hohe Betriebstemperaturen sowie
entsprechendausgelegle Schulzschattung

188702679 Halblwiter-Leistungsbauelement mit erhochter Latch-up-Fostigkeit single use

199702681 Vertahren zum Vorbinden von integriertorn Schaitikraisan single use
undhAnordnung

198702684  Verfahren xur Herstollung einer single use
Ernulationsschaltkreisanordnungsowie Anorgdniung mit zwei
integrierlen Schaltkreisen

199702686 Feldeffekitransiztor hoher Packungsdichte und Verfahren zu single use
sginarHorstelung

149702650 Registeranordnung singie use

195702699 Schaltungsanordnung zur Reduzierung von Stoerungen infolge single usa
gesEchallens singy Ausgangstroibers

199702703 Logikgatier single use

198702704  Verfahren zur Kompaktierung von Leiterbahnen-Layouts single use
vonintegrierten Schaltungen

199702705 Pholodetekiorchip single use

198702707  Impuisformerschaltung single use

Diege Liste enthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1559 autgeithien Sehutzrechisfarmiion. " "8BR A

korrigigrt um dar Nachirag vorm 20, Dezamber 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Aniage D2 (single use) und D3 (dua! use) Schutzrechte
Auddgetiinets Schutrmecite gelien alg it Wiring zoue 1. Apell 1989 von SAG in IEX elocpbracht.
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199702709 Integriorte Halbleiterschaltung mil Schutzstrukiur zum Schutz single use
vorgigklrostatischer EnYadung

199702711 RSE-Flip-Flop cemil Enable Eingaengen single uze

199702713 Integrierte Halbleiterschaltung mit Schutzstrukiur zum Schutz gingle use
vorgtekirosiatiacher Entadung

198702714 Sender zum Erzeugen eines hochfrequenten Sendesignals single use

199702716 Mikromachanischer Sansor dual use

199702717 "LINEAREN ANORDNUNG METALLISCHER single use
SICHERUNGSSTRECKENAUF WAFERN ,WOBE]! DURGCH"SGH
ESSEN'DERS CHERUNGSSTRECKEN
SCHALTUNGEKENNGROESSEN £ NSTELLBAR S ND”

198702718 Integrierte Halbleitprachaltung mit Schutzetruktur zum Schute single uze
voreiekirosiatischer Entladung

199702720 Sender zum Erzeugen eines hochfrequernien Sendesignals aingle use

199702724 integrierte Halbieiterschaltung mit Schutzstruktur zum Schutz single use
vorgiekirostabischer Entladung

198702727  Ancrdnung und Verfahren rur Kompensation des Offsets dual usa
einesiischers

199702729  Integrierte Halbleiterschaitung mit Sehutzstruklur zum Schuts single use
voretekirostatischer Entladung

189702730 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER OFFENEN FORM. single use

198702733 Erzeugnis umfassend eine Funkiionaschicht enthaliend Sifizium single use
undeine Traegerschicht aug Siliziumdioxid, sewie Verfahren zu
seinarHersteliung.

199702734 Kondensafor mit einer Barrioreschich! aus einem Uebergangsmefall  single use
Priosphid, Arsenid oder Sulfid

199702735 SCHALTBARE STROMQUELLENSCHALTUNG single use

199702737  Hersieltverfabren fuer eine keramische Schicht single use

199702738  Verfshren zur Suche nach Pilottoenen dual use

198702740 Hoerstellverfahren fuer eine Bi-haltige keramische Schickt sirgylo use

199702748 Bild-in-Bild-Prozessar single uze

199702757 Speicherzellenanordnung, single use

199702762 Gegentaldmischer dual yse

188702771 System zur Identifikation von Trays fuer efektronischoHaibloltar- gingle usa
Baualamenite

189702772  Halteeinrichtung fuer integrigrie Schattungon single use

199702773  Varrichiung und Verfahren zum Einstellan dual use
derCuantisiorungskennlinien eliner POM-Codierung

189702778 Traegerelarnant fuer ainan Halbleiterchip zum Eintiau in hipkarten single uge

Diese Liste anthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1988 autgefohmen Sahuterashistamiion. " CRCIC

korrigier um dan Nachtrag vom 20. Dazombar 2009, Soite 110 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual uss) Schulzrechta

Autgetihrie Schuttmchts gelian als mit Wirkung zum 1. April 1009 vonr SAG in 1EX aingebracht.

199702785 Integrierte Schaliungsanordnung mit mindestens einarm single use
Kondensatorund Verahren zu deren Herstellung
199702786 Verfahron zur Merstefiung siner CMOZ-Schafiungsanordnung, single uze
199702788 Verlikaler MOS-Transistor und Verdahren zu dessen Herstallung. siHe use
1989702789 Halbleilerdiode single use
189702791 Elektrisches Halbleiterbausieman single use
199702792 Vorfahren zur Horsteliung eines vertikalen MOS-Transistors. single use
199702808 Anordnung zur Bearbeilung einer Substratscheibe und Verfahren single use
zuderen Betrieh,
199702820 Vorrichtung zum Auftragen eines viskosen Sluids single use
1997028268 TEST-CHIPKARTE cdual use
199702827 Verfahren zur Ermittdung realisierbarer Kentigurationen single use
vonBearbedungsaniagen
199702832 Frequenzeynthesizer fuer ein Mobilfunkendgeraet duai use
199702838 Anordnung aus aptischen Wellaniaitarn dual uge
1898702844  COploeiokironisches Sensormodu! singie use
199702848 Anordnung aus einer zu beheizenden Schicht auf einem Subsatrat singfe use
189702850 Halbleitorbauelement singla use
199702852 Hochspannungsfaste Randstrukiur fuer Halbleiterbauslemante single use
199702864 VIOS-Transistor und Verfahran zu dessen Harstafiung single uza
199702866 Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung eines Gobiets single use
anderarfirachzahl in sinem optischen Substrat und integrier-
optischeAnordnung und Leislungsiaser mit sinern solehen Gelbiet
199792888  Vorrichung zur Aufnahme vorr duennen Bagenstaendan, =ingle use
insbesonderevon Tuechern oder dergleichen
199702874 Verfahron zum Auftragen einor Suspension single use
199702878 Tuecherbox single use
198702888 Schaltungsstrukiur mit mindestens einem Kondensator und Verdahren single use
zu dessen Marsteliung.
188702890 CMQZ-Schattung und Varfahran =u ihter Hersteifung. single uso
189702892 Differenzdrucksensor und Verfahren zu desson Harstaliung singio ute
199702893  Siliziumialie ols Trasger von Halblaiterschaltungen als Teil venKarten  single use
193702894 DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deran Herstellung single use
199702901  Programmgesteuerte Einheit single use
T99TO2H03  Schnittstelle Single use
199702911 Verfahren zur Entwickiung des Layouts von digitalen Schaltungen single use
199702922  Integrierte Halbleiterschaliung mit wenigstens zweiVersorgungsnetzen single use
199702831 Spaicherbaustain mit Latchbaugruppe singla use
Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 1 Juni 1968 aufgetlinrten Schutzrechisfarmiien, B o<l e

®orrigiert um den Nachirag vom 20. Dezarsber 2001 .
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetiinte Schurzmehte gelton sl enlt Wikung zue 1. Aprll 1999 vor SAG in IEX &#ingebracht.

karrigiert um den Nachtrag vom 20. Dexember 2001,
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199702832 Verfahren zur Herstellung einer integrierten alaklrischonSchallung, single uze
199702838  Haiblelterbauelemant mit einer Tragevorrichtung und singyie usa
einemZuieitungsralimen und sirgm damit verbundenen Hatlonerchip
199702938 HALBLEITERBAUELEMENT MIT DEFINIERTEM VERMALTEN BE! single use
EINEM AUSFALLUND VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINES
SOLCHEN
199702942 Vorrichtung zum Bearbeiten duenner Scheiber, insbesondere Wafern single use
199702948 Schaltungsanordnung zur Erzeugung aines single vee
elekirischenBezugspotentials,
199702949 Verfahren und Vorrichtung zum Ausiesen, Modifizieren single use
undUeperschreiben von in einer Speichereinrichiung
gespelchertenDaten
199702857 Anordnung und Verfahren zur Anpassung von Ausgangstreibern single use
vonintegrierton Schaltungen an die gegebenen Verhaglinisse
1887028562 Verfahren zum Herstellen von Maibielterchips mit sehr getingerDicke  single use
199702856 Haibleitervorrichtung und Vorfahren =4 doran HMarstolung single use
199702958 Verfahren und Vordehtung zur rechnergestuetzten Ermittlung eines  single use
Anschwingbereichs giner elektrisctien Schaltung
1939702959 SRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstailung single use
199702967 Halbleiterschaliungsanordnung mit monolithisch single use
integriertenSehaltkreisen und einer Spannungepumpenschaitmg
199702968 Halbleiterachallungsanordnung mit monalithisch single use
integrienenSchaltkraisen und siner Spannungspumpenschaltung
199702977 Speicherzellenanordnung und Verdahren 2u deren Hersteliung. single use
199702990 PN-UEBERGANG MIT ERHOEHTER DURCHBRUCHSEANNUNG single use
198702996 Vorrichtung und Verfahren zur Endpunitkontrolle beim Poligren single use
vonBauelementen, insbesondere Halbleilerbauelementen
1899703269 Chemigch verstaorkier Resist single use
199703683  o-Nifro{thio)phenclderivale und deren Harstaltung single use
199703684  Bis-o-amino(thio)phenote und deron HMersteliung single use
199703638 is-o-amino(thio)phenole und deren Hersteliung gingle use
199703688 o-Amina(thio)phenol-carbonsaeuren und deren Herstellung single use
199703692 o-Amino(thiojphenol-carbonsaeuren und deren Herslellung single use
199703694 Polybenzoxazol- UND Polybenzothiazol-Vorstufen single use
199703695 Polybenzoxazol- UND Polybeonzothiszol-Vorstufen single use
198703697 Sensoreinrichiung rur Richiungserfassung eines clual uge
acusserenMagnetisldes mittels eines magneloresistiven
Sensorglamenies
199703758 Verfahren zum thermischon Ausheiion von durch dual uzg
Implantationdoticrten Siliziumcarbid-Halbleitern
Diese Liste enthalt dis im Nachirag vom 1. Juni 1999 atfgefihrien Schuterechistarmiian™ """ CPCIC
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Kurztaszsung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 {dual use) Schutzrechte

Autgetiifirts Schuts melie gelen alg it Wideng zure 3. Aprll 1999 von SAG in IEX oo s ht,
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199703830 Verfahren zur Pruefung der Busanschiuesse von beschreib-

UNDlesbaren integrlerten, elekironischan Schaltkraieen,
insbesonderavon Spaicharbausiainen

Chemisch verstaernktor Regist
Verfahren zur Endftaechenpraeparation eines Lichtwellenfeiters

Anardrung zum Ankoppein von. oploelektronischen Elementen mit
eineroplisch erpfindiichen Oberflagche an Lichtwelienipiter

SCHLEFMITTEL UND VERFAHREN ZUM POLIEREN
VONLICHTWELLENLEITER-ENDFLAECHEN

Baugruppe
ELEKTROQPTISCHE KOQMPELBAUGRUPPE
Verzweigende Lichtwellenlaiteranordnung

HERSTEULL UNGSVERFAHREN FUER EIN ELEKTROOPTISCHES
MODUL

Halter
ELEKTROOPTISCHES MODUL

OPTISCHES ENDSTUECK UND VERFAHREN ZUM PRUEFEN DER
KOPPLUNGSFLAECHEEINES OPTISCHEN ENDSTUECKS

Optischer Mehfachverbinder

COplische Sendesinrichiung

Endstueck fuer ein Lichtwellenleiterkabel
Qptische Sendeeinrichiung
Elekirooptische Anordnung

Yerfahren zum Unterfuettern einer aul einem
flaechenfoermigenTragkoerper montierten elektronischen Baueinheit
mil ginemfliesslaehigen Fuelisloll und danach hergestelite Anordnurng

VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES
ELEKTROOPTISCHENSTECKERAUENAHMEEL EMENTES UND
OPTOELEKTRONISCHER STECKER

Faseroptisches Endstueck
Vgrbinderkoerper

Varbindar

Optisches Verbindersystem
Mehrikanalige optische Sendeeainrichtung

Schatlungsanordnung zur Ansteuerung einer
alektrischenAntriebsainheit

Schaftungsanordnung zur Erfassung oines Learfaufas
einasLelstungsschaters

199703888
188704014
199704015

1989704027

199704030
1894704036
199704040
199704042

1637044043
199704047
199704090

199704094
183704113
HAT04123
199704129
12397041640
199704161

189704163

199704189
198704200
1889704201
199704202
193704203
1993706404

1899706427

Diese Liste enthilt dle im Nachtrag vom 1. Juni 1888 aufgetinrien Setnierachistamiian """
Selts 118 von 186

karrigiort um don Nachtrag vem 20, Dozembar 2001,
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single use
single use
single use

single use

SINGIG use
sihglc use
single use
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single use
single use
single use

single use
single use
zingle use
singla Lae
single use
single use

single use

single use
single use
single use
single yse
single uge
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199706429  Verfahren zur Umformung einegs Substrats mil Randkontakien in singhe use
einBall Grid Array, nach diesem Veriahren hergestetites Bail
GridArray und flexible Verdrantung zur Umformung aines Substrats
mitRandkontaktar in ein Ball Grid Array

199706432 COMMON-BUS INTERFACE UNIT(C-BIU) FOR EXTERNAL single use
MEMORY INTERFACE

199706433 Transporibehacher single use

199706435 Pufferschaitung single use

199706437 Halbloiter-Hochspannungsschalter single use

199706439 Slromversorgungsverrichiung fuer singfe uze
integrieneMalbleiterschaltungsanordnung

199708440 Loesung von Tetramethylammeniumbydroxid in Wasser und single use
Verfahrenzur Herslellung der Logsung

199706441 Hochvoil-SO-Ouennfilmiransistor ginghe use

198706443 Verfahren zur Ueberwachung von Hearbeitungsaniagen single uze

189706445 Schaltungsanordnung mit einem Datenspeicher und cinem single use
steuerhdanBaustoin

199706450 Usberwachyngssyslem single use

199706454 Pufferschallung und integrisrte Speicherschaliung mit single use
ainerPufferschalung

199706457  Integrierte elektriache Schaitung und Vertahren zu ihrerHersteliung.  single use

199706463 Verfahren zum Herstellen eines Speicherzelien-Arrays single uze

189706466 Speicherzellenanordnung, Verlahren zu deren Herstellung single use
undVertahran zur deren Betriab,

199706471  Halblelterspeicher ung frmplantationsmaske single use

1898706472 HALBLEITERSPEICHER UND IMPLANTATIONSMASKE single use

199706476 Strom-Spannungs-Reqlar single use

199706478 Varfahren und Yorrichtung zur Bildorfassung singly ute

1997068479 Vorrichtung zur Bilderfassung dual usea

199706481  Verfahren zur Speicherung in ginem Videosignal enthattenerdigitaler  single uze
Datensignale uund Videorecorder zur Durchiuehrung desVerfahrens

199706484 Mikromechanische Vorrichiung und single yoe
entsprochendesHorsieungevotiahren

193706495  Kunsistoffverbundikoarper single uze

199706496 Programmgesteverie Binheit zingle use

189708457 SOLMOSFET single use

1987064968 Vorrichlung zur Multiplikation mit konstanlen Faktoren und singhe use
deranVerwendung zur Videckompression IMPEG).

Diege Liste snthalt die it Nachrag vem 1. Juni 1999 aufgetihrten Schutzrechestamitien, " gpC 16
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Antage DZ (single use) und D3 {(dual use) Schutzrechte
Autgetibrte Schutzrechts galten ale mit Widung zum 1. Apcll 1998 von SAG In 18X aingatracht.
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199706505 Varlahren zum sicharen Aendern elnes in sinem nich(- dual use
fluechtigenSpeicher gospeicherten Wertes und Schaltungsanorgnung
higrzu
199708511 Nichllinearer Echokompansator single use
199706518 EEFPROM-Anordnung und Verfahren zu deren Hersteliung single uge
199708541 Zwel Mabisiterspeicherchips (HSGQ) werden auf aing single use
NexitleVerdrahtung auvtgebracht und durch ginfache Faltung der
flexitleVerdrahtung um elne mitlige Biegelinie (BL1) zu
ginerpiatzsparenden Stapelanordnung (30) umgeiormt,
193707414 SHALLOW TRENCH ISOLATION WITH QXIDE sgle use
NITRIDE/OXYNITRIDE LINER
199707423 CONTROL OF GAS CONTENT IN PROCESS LIQUINS FOR single use
IMPROVED MEGASONICCLEANING OF SEMICONDUCTOR
WAFERE AND MICBQELECTRONICE SUBSTRATES
1989707431 CRACK STOFS. single uge
199707434 A VOLTAGE DISCHARGE CIRGUIT single use
199707439 METHOD FOR PRODUCING VIAS HAVING VARIABLE SIDEWALL  singie use
FROFILE
198707445 IMPROVED ETCOHING OF CONTACT HOLES singhe ke
199707446 FLEXIBLE FUSE PLACEMENT IN RENDUNDANT single use
SEMICONDUCTOR MEMORY
199707447 METHODE AND APPARATUS FOR INCREASING DATA single use
BANDWIRTH OF ADYNAMIC MEMORY DEVICE
199707449 VOLTAGE DETECTION CIRCUIT AND INTERNAL VOLTAGE single use
ClLAMP CIRCLNT
1989707451 MICROSTRUCTURE AND METHODS FOR FABRICATING SUCH single use
STRUCTURE
198707452 METALIZATION IN SEMICONIDUCTOR DEVICE single use
189707453 DEVICE WITH ASYMMETRICAL CHANNEL DOPANT FRQFILE single use
199707469 DEVICE WITH ASYMMETEICAL CHANNEL DOPANT FHOFILE gingle use
199707470 INTEGRATED CIRCUITS AND MANUFACTURING METHODS single use
129707482 IMPROVED INTEGRATED MULTI LAYER TEST PADS AND single use
METHCDS THEREFOR
199707483 INTEGRATED CIRCUIT FABRICATION METHOD single use
199707484 SELF-ALIGNED POLYSILICON FET DEVICES ISCLATED WITH single uze
MASKLESSSHALLOW TRENCH ISOLATION AND GATE
CONDUCTOR FILL TECHNOLOGYAND METHQD OF
MANUFACTURE THEREQOF
199707486 VYVERTICAL THRANSISTOR single use
198707487 AREDUCING OXIDATION STRESS IN THE FABRICATION OF simngjles use
DEVICES
Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1898 s0igaiinnan Schutrrechtatamiien, " ERR 16

karrigiart urn den Nachireg vom 20, Dezember 2001,
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Autgetiatrte Schuttmchte gelten als mit Wirkung zue 7. Apol 1999 vor AL in IFX elwpbwacht.
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DECODED AUTOREFRESH MODE (N A DRAM
PROTECTIVE LAYER FOR LASER B8LOWN FUSES
IMFROVED RERDUNDANT CIRCUITS AND METHODS THEREFOR

METHCODS FOR METAL ETCHING WITH BEDUCED
SIDEWALLBUILD UP DURINGINTEGRATED CI20QUIT
MANUFACTURING

REDUCED SIGNAL TEST FOR DYNAMIC RANDOM ACCESS
MEMORY

REDUCED SIGNAL TEST FOR DYNAMIC RANDOM ACCESS
MEMORY

BACKING FILM FOR CHEMICAL MECHANICAL PLANARIZATION
{GMP) OF ASEMICONDUCTOR WAFER

METHOD OF REDUCING THE FORMATION OF WATERMARKS
ON SEMICONDUCTORWAFERS

IMPROVED SILICA STAIN TEST STRUCTURES AND METHODS
THEREFOR

INTEGRATED CIRCUIT DEVICES INGLUDING SHALLOW TRENGH
ISOLATION

IMPROVED CHEMICAL MECHANICAL POLISHING PAD
CONDITIONER

A LOW TEMPERATURE CVD PROCESS USING A DIKETONATE &1
FPRECURSERFOR THE PREPARATION OF Bl CERAMIGS THIN
FILMS FOR INTEGRATIONIN FERROELECTRIC MEMORY
DEVIGES,

RESIST DEVELOPMENT PROCESS

APPARATUS FOR CONTROLLING CIRCUIT RESPONSE DURING
POWER-UP

PROCESS OF REMOVING CMP SCRATCHES BY BPSG REFLOW
AND INTEGQRATEDCIRCUIZ CHIP FORMED THERERY

METHODS FOR PROTECTING DEVICE COMPONENTS FROM
CHEMICALMECHANICAL POLISH INDUGED DEFECTS

A METHOD OF BEDUCING LOADING VARIATION DURING ETOH
PROCESSING

FORMATION OF SUB-GROUNDRULE FEATURES
IMPROVED DUAL DAMASCENE STRUCTURE

METHOD OF FORMING MULTI-LEVEL COPLANER
METAL/INSULATOR FILMSUSING DUAL DAMASCENE WITH
SACFIFICIAL FLOWABLE OXIDE

CMOS INTEGRATED CIRCUITS WITH HEDUCED SUBSTRATE
DEFECTS

QCRD WITH LOW QUTPUT CAPACITANCE

199707489
199707492
199707495
199707496
199707500
193707501
1897075023
199707506
19370vS0T
199707508

189707509

188707510

183707511
18997074512

199707513
139707520
199707524

1899707530
199707533
199707534
199707538

199707540

Diese Liste anthiit dle im Nachtrag vom 4. JUni 1899 aufgefihrten Schutzrechtdtarniien,
korrigiert um den Nachtrag vom 20, Dozember 2001.

singie use
single uzo
single uso
single use
single use
single use
single use
single use
single use
single use
single use

single use

single use
single use

gingle use
single use
singte use

single use
single use
single uge

single use

single use
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Aufgetiihrie Schutrmchte gelten alg mdt Wirkiung zum 1, Apell 1059 von SAG In 1EX singakracht.

CLOSED TRANSISTOR WITH SMALL W/ RATIOS

IMPROVED DYNAMIC ACCESS MEMORY EQUALIZER CIRCUITS
AND METHODSTHEREFOR

IMPROVED DYNAMIC RANDOM AGCESS MEMORY ARBAYS AND
METHODS THEREFOR

IMPROVED TECHNIQUES FOR REDUCING REDUNDANT
ELEMENT FUSES IN ADYNAMIC RANDOM MEMORY ARRAY

A METHOD OF FILLING SHALLOW TRENCHES

FROCESS FOR FABRICATING LAYERED SUPERLATTICE
MATERIALS AND ABO3TYPE METAL OXIDES AND MAKING
ELECTRONIC DEVICES INCLUDING SAMEWITHOUT EXPOSURE
TO OXYQEN AT HIGH TEMPERATURES

A SEMICONDUCTOR STRUCTURE HAVING A CRYSTALLINE
LAYER

METHOD OF MANUFACTURING A SHALLOW TRENCH
ISOLATION STRUCTUREFOR A SEMICONDUCTOR DEVIGE

DIMENSION PROGRAMMABLE FUSEBANKS AND METHODS FOR
MAKING THE SAME

TEMPERATURE INDEPENDENT OSGILATON

VARIABLE DOMAN REDUNDANCY REPLACEMENT
CONFIGURATION FOR A MEMORYDEVICE

METHOD OF MAKING A MEMORY DEVICE FAULT TOLERANT
USING A VARIABLEDOMAIN

DATA PROCESSING DEVICE
DIRECT MEMORY ACCESS UNIT
INTERRUPT SYSTEM

DATA PROCESSING UNIT

DATA PROCESSING UNIT WITH HARDWARE ASSISTED
CONTEXT SWITCHINGCARABILITY

AFPARATUS FOR READ/WRITE-ACCESS TQ REQISTERS IN A
CENTERALPRODESSING UNIT

DATA FROCESSOR
DATA PROCESSING UNIT WITH DEBUG CAPABILITIES

DATA PROCESSING UNIT WITH DIGITAL SIGNAL FPROCESSING
CAFABILITIES

IMPROVED { ASER FUSE LINKS AND METHODS THEREFOR

SEMICONDUCTOR WAFER TEMPERATURE MEASUREMENT
AND CONTHOL TEREQFUSING GASE TEMPERATURE
MEASUREMENT

APPARATUS AND METHOD FOR HIGH SPEED WORDLINE
DRIVING WITH LOW REAOVERHEAD

193707541
199707543

199707544
199707545

183 TQ7546
1989707559

199747562
199707575
1987Qr5TY

199707578
199707579

193707580

199707583
198707584
199707585
199707586
1899707587

199707588

1899707589
199707590
199707591

169707594
199707585

189707601

Diese Liste enthait die im Nachtrag vom 1. Juni 1868 aufgefihrien Schutrechistamiian, "

korrigiart um den Nachirag vom 20. Dezoembar 2001,

singie usy
single use

gingle use
single use

single use
single use

single use
single use
single use

single use
single psg

single use

single use
single Use
single use
single uso
single use

single use

single use
single use
single use

singie uso
single use

single use
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Autgotitute Schutroechte gelien ats mit Wiy o 1. Aprll 1998 vat SAG In IFX, airgmbwacht.

199707602 SFATIALLY UNIFORM GAS SUPPLY AND PUME

CONFIGURATION FOR LARGEWAFER DIAMETERS

IMPROVED TECHNIQUES FOR FORMING ELECTRICALLY
BLOWABLE FUBESON AN INTEGRATED CIRCLIT

PYNAMIC HANQOM ACCESS MEMORY INGLUDING A
FOROUSTRENCH CAPACITOR

A METHOD TO MINIMIE WATERMARKS ON SILICON
SUBSETRATES

METHOD OF END POINT DETECTION FOR A WET ETCH
PROCESS

A METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING THE BIAS
CURHAENT IN AREFERENCE VOLTAGE CURCULIY

FORMATION OF A BOTTLE SHAPED TRENGH

FLOATING BITLINE TEST MODE WITH DIGITALLY
CONTROLLABLEBITLINE EQUALIZERS

NIMPROVED APPARATUS FOR CURRENT PULSE GENERATION
IN VOLTAGEDOWN CONVERTERS

METHOD OF MAXIMIZING CHIF YIELD FOR SEMICONDUCTOR
WAFERS

METHOD AND FABRICATING SEMICONDUGCTORS CHIPS WITH
SILICIDEAND IMPLANTED JUNCTIONS

SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING REDUNDANCY CIRCUIT
SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING REDUNDANGY CIRCUIT
METALIZATION SYSTEM

BUFFER LAYER FOR IMPEOVING CONTROL OF LAYER
THICKNESS

SPACE-EFFICIENT MDQ SWITCH PLACEMENT

IMPROVED METHODS FOR PERFORMING PLANARIZATION AND
RECESS ETCHESAND APPARATUS THEREFOR

CONSTANT CURRENT CMOS OUTPUT DRIVER CIRGIUIT WITH
DUAL GATETRANSISTOR DEVICES

SFACE-EFFICIENT SEMICONDUCTOR MEMOBY HAVING
HIERARCHICAL COLUMNSELECT LINE ARCHITECTURE
APPARATUS AND METHQOD FOR IMPLEMENTING A BANK

INTERLQCKSCHEME AND RELATED TEST MODE FOR
MULTIBANK MEMORY DEVICES

ENOFOINT DETECTION METHOD AND AFFARATUS

MFROVED MULTI-LEVEL CONDUCTIVE STRUCTURE AND
METHQDS THEREFOR

METHOD AND APPARATUS FOR MINIMIZING DOPANT
QUTDIFFUSIONIN GATE STRUCTURES

199707603
199707604
199707605
189707615
199747616

1943707617
199707618

1897067618
199707620
193797621

199707622
198707626
1997107627
198707632

19707635
1997076368

1498707637
199707638
199707639
TH370T630
199707641
198707642

Diose Liste enthalt die im Nachirag vor 1. Juni 1998 alfgsfiifian Sohutrrechistarmiien,
korrigiart wn don Nachirag vom 20. Dezermbear 2001.

single use
singla uso
single use
single use
singla use
singla use

single use
single use

single use
single uge
single use

single use
single use
single use
single use

single use
single use

single use
single use
single use
aingle: use
single use

aingle use
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D JONATHAN BOCKMAN  COMPANY:C/0 MORRISON AND FOERSTER 1,12

Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Agefiihre Schutzmotie gelten als mit Wik 2o 1. Apel 1999 von SAG In IEX eingebracht.

189707643 HIGH DENSITY SEMICONDUCTOR MEMORY HMAVIN GDIAGONAL  single use
BIT LINESAND DUAL WORD LINES

199707644 APFARATUS AND METHOD FOR IMPROVED WASHING AND singlo usa
DRYING OFSEMICONDUCTOR WAFERS

199707645 DUAL DAMASGENE WITH SELF ALIGNED VIA INTERCONNECTS  aingle use

198747646 DEPOSITION OF CARBON INTQ NITRIDE LAYER FOR IMPROVED single uze
SELECTIVITYOF OXIDE TO NITRIDE ETHCHRATE FOR SELF
ALIGNED CONTACT ETCHING

199707851 ALPHANUMERIC DISPLAY WITH 21-00T MATHEIX FORMAT single use
1997978589 FEDUCED PARASITIC LEAKAGE IN SEMICONDUGTOR DEVICES  single uze
199707860 IMPROVED DEER ULTRA VIOLET PHOTOLITHOGRAPHY single use

199707861 INTEGRATED CIRCUIT FAEBRICATION METHOD AND STRUCTURE single use

198707862 SPACEAS TO BLOCK DEEP JUNCTION IMPLANTS AND SILICIDE  single use
FORMATIONINTEGRATED CIRCUITS

199707863 HARD ETCH MASK zingle use
198707864 METHOD FOR PATTEANING INTEGRATED CIRCUIT single use
CONDLCTORS

199707365 POWEHR-ON DETECTION AND ENABLING CIRCUIT WITH VERY single use
FAST DETECTIONOF POWER-OF F

199707867 RELIABLE POLICIDE GATE STACK WITH REDUCED SHEET single use
RESISTANCE ANDTHICKNESS
199707868 IMPROVED DISHING AEZISTANCE single use

199707869 SCMICONDUCTOR MEMORY HAVING HIERARCHICAL BIT LINE singla use
ARCHITECTUREWITH NON-UNIFORM LOCAL BIT LINES

198707870  TITANIUM POLYCIDE STABILIZATION WITH A PORQUS BARMIER gingle use

199707871 MEMORY CELL FOR DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY single use
(DRAM]

188707872 FORMATION OF NON-FOMOGENQLIS DEVICE LAYER USING AN single use
INERT GAS SHIELD

199707873 IMPROVED NITRIDE ETCH 5TOP LAYER single use

199707874 PLANARIZATION A NONCONFORMAL DEVICE LAYER IN single use
SEMICONDUCTORFAEBRICATION

189707878 A DUAL DAMASCENE PHOGESS FOR METAL L AYERS AND single use

OBRGANICINTERMETAL LAYERS
199707877 SOFT PASSIVATION LAYES IN SEMICONDUCTOR FABRICATION single use
199707878 REDUCTION OF PAD EROSION gingle use

199797879 REDUCTION OF GATE-INDUGED DRAIN [ FAKAGE (N single use
SEMICONDUCTORS DEVICES

199707880 IMPROVED GAPFILL OF SEMICONDUCTOR STRUCTURE USING  single use
DOFPEDSILICATE GLASSES WITH MULTI-STER
DEPOSITION/ANNEAL PROCESS

Diese Liste enthalt die im Nachiag vor 1. Junl 1999 aufgefihren Sehutzrechtstamiion. """ &PG IG
korrigiert um den Nachtrag vom 20. Dezembar 2001 Saite 119 von 186
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REEL: 024114 FRAME: 0459



031352070 1548 FAX  To3 TYEOQ TT7T MORRISZOH FOERSTER ) 128,253
e A PR N AV R VIR R 3 R TV NS AR LAWMSEZEE Fax Server

2 JJONATHAN BOCKMAN COMPANY:C/0 MORRISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvearirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Adguetihrte Schutzrectts gelten als mit Wikung zom 1. Apdl 1008 von SAG I 1EX singabracht,

199707881 MEMORY CELL FOR DYNAMIC RANDOM ACCESS single use
MEMORY[DRAM)

199707882 SECONDARY SENSE AMPLIFIER WITH WINDOW DICRIMINATOR single uso
FOR SELF-TIMEDOPERATION

199707883 IMPROVED GAPFILL OF SEMICONDUCTORS STRUCTURE aingle uze
USING DOPED SHLICATEGLASSES

199707888 METHOD AND APPARATUS FOR EXTRACTING DATA singig usa

199707903 IMFROVED TECNIQUES FOR ETCHING A SILICON DIOXIDE single use

CONTAINING LAYER

189707908 BITHD)Z-AN EXCELLENT PRECURSOR FOR CVD OF 81 OXIDE singlo use
CERAMICS

199707909 ALKANES AS NEW SOLVENTS FOR STORAGE, HANDLING AND single use
DELIVERY OFCVD PRECURSORS, ESPECIALLY FOR GVD OF
SBIZTAZ09 WITH B-DIKETONATESAND ALCOXIDES

199707610 METHOD AND SYSTEM TO ACHIEVE ZERO CYCLE PENALTY singie use
FOR ACCESSCROSSING A CACHE LINE

199707929 A CVD PROCESS USING Bl AMIDE PRECURSOR FOR THE single use
PREPARATIONOF Bl CERAMIC THIN-FILMS FOR INTEGHATION
INTO FERROELECTRICMEMORY DEVICES

199707930 A GVD PROCESS USING Bl CARBOXYLATE PRECURSOR FOR single use
THE PREPARATIONOF Bl CERAMIC THIN FILMS FOR
INTEGRATION INTO FERRQELECTRICMEMORY DEVICES

198707936 MEMORY ARRAY WITH REDUCED CHARGING CURRENT single use
707937 MEMORY WITH WORD LINE VOLTAGE CONTHOL single use

199707942 SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING HIERARCHIAL BIT LINE aingle usea
ARCHITECTUREWITH INTERLEAVED MASTER BITLINES

198707943 SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING HIERARCHICAL BIT LINE single use
AND/OR WOROLINE ARCHITECTURE

199707844 "SUPPLEMENT TO: "ADDITIVES FOR STABILIZATION AND single uze
EFFICIENCYENHANCEMENT FO CVD PROCESSES OF Bl OXIDE
CERAMIGS"

199707945 ADDITIVES FOR STABILISATION AND FOR ENHANGEMENT OF singie use
THE EFFICIENCYFOR CGVD PROCESS OF BI OXIDE CERAMICS

199707946 NEX ETCH AND WET CHEMICAL ETCHING PROCESS FOR B/ single uge
CONTAININGFERROELECTRIC MATERIALS, ESPECIALLY FOR
STRONTIUM B SMUTHTANTALATE (SET) . 97P7945U501
ALLHTIVES FOR STABILISATION ANMD FOR ENHANCEMENT OF
THE EFFICIENCYFOR CVD PROCESS OF Bl OXIDE CEHAMICS

188707947 METHODS OF PREVENT OR TO LOWER BI DIFFUSION INTO singghe use
EXPOSED SI020R Si3N4 SUBSTRATE SURFACES DURING
MANUFACTURING OF THIN FILMS OFBI OXIDE CERAMICS BY
CVD AND POST ANNEALING

Digsg Liste anthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1888 aufgettinrten Sehutsashrstamiisn™""""" cboid
korrigist um den Nachiag vom 20, Dozembaor 2001, Sele 120 ven 196
PATENT
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199707948 METHOD AND APPARATUS FOR QUANTIFYING PROXIMITY single use
EFFECT BY MEASURINGDEVICE PERFORMANCE

199707949 METHOD AND APFARATUS FOR PERFOERMING SHEMICAL single uzea
VAPQOR DEPOSITIONON SILICIDE FILMS

199707950 METHOD AND APPARATUS FOR MINIMIZING DIFFUSION N singie use
STACKEDCAPACITORS FORMED ON SILICON PLUGE

1997079571 SYNCHRONOUS DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMOEY single use
ARCHITECTURE FORSEQUENTIAL BURST MODE

19E7O7Y55 INTERCONNECTION IN INTEGRATEDCIRCUIT DEVICES singlo use

199707957 METHOD FOR DETECTING UNDER-ETCHED VIAS single uce

193707858 DUAL DAMASCENE WITH BOND PADS single use

198707959 METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING WAFER single use
WARPAGE FOROPTIMIZED ELECTROSTATIC CHUCK CLAMBING
VOLTAGE

198707950 METHOD FOR THE SELECTIVE DEPOSITION OF BISMUTH single use
BASEDFERBOELECTRIC THIN FILMS BY CHEMICAL VAPOR
DEPOSITION

1898707961 METHOO FOR NUCLEATION CONTROLLED CHEMICAL VAPOR single use
DEPOSITION OFMETAL OXIDE FORROELECTRIC THIN FILMS

199707962 METHOD FOR NUCLEATION CONTROLLED CHEMICAL VAPOR single use
DERPOSITION OFMETAL OXIDE FORROELECTRIC THIN FILMS

199707963 REDUCTION OF BLACK SILICON IN SEMECONDUCTOR gingle uze
FABRICATION

199707964 WAFER SURFACE CLEANING AFFARATUS AND METHOD single use

1997078668 REDUCED PAD EROSION single uge

199707871 RECESSCD SHALLOW TRENCH ISOLATION STRUCGTURE single use
NITRIDE LINER ANDMETHOD FOR MAKING SAME

189707974 LOW TEMPERATURE OIFFUSION PROCESS FOR DOPANT single use
CONCENTRATIONENHANGEMENT

198707975 LOW TEMPERATURE DIFFUSION PROGESS FOR DOPANT single use
CONCENTRATIONENHANCEMENT

193707976 MAGK BLAK AND METHOD OF PRODUCING MASK single uze

198707877 METHOD FOR ETCHING ALUMINUM BASED LAYER single use

199708007 Traegerelament zum Einbau in Kombi-Chipkarten und Kombi- single use
Chipkarte

188708008 Halbleiterlaser-Bauslorneant single use

199708008 COptoelektronisches Malbiolerbauelomaont singlo use

199708021 VERTIKALER MOS-TRANSISTOR UND VERFAHREN ZU DESSEN aingle uge
HERSTELLUNG.

199708022 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES VERTIKALEN MOS- single use
TRANSISTORS,

Diede Liste enthalt die i Nachtrag vom 1. Joni 1999 diigatinrien Schutzrechistamiien, " &HE 1S

korrigiort urn den Nachtrag vorn 20. Dezembar 2001,

Saita 121 van 186

PATENT

REEL: 024114 FRAME: 0461



MORRIZON FOERSTER

L L Y el LoLls gga

T03 TEO TTVT

LI SRRV PR i

03/19/2010 15:43 FAX

G JONATHAN BOCKMAN  COMPANY:C/0 MORRIGON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Arlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Asngetibre Schutcmechte gebo alk mit Widdung zoret 1. Aprl 1999 vor SAG 1 1EX singahracht.
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199708023
199708029

199708035
199708036
1949708039
1997080645

189708047

199708050
189708054
199708059

199708068

199708068
199708083

188708095
199708005
198708101
188708102
199705103
199708105
199708106

199708107

199708109
199708124
199708125

199708133

Diese Liste enthilt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1898 aufgeftinrten Schuttrechistarmiian,

Verfahren zur Herstellung eines vertikalen MOS-Transistors,

Verfahren und Schaltungsanordnung zur Rauschroduktion
beiFarngsah- QDER Videoszignalen

Leislungsdiode
Leislungadiode
Vorrichtung zur Rueckhosrdasmplung

Verfahren und Vorrichtung zur Behandiing von Abwascer aus
cinemchemisch-mechanischon Poliomyozess in der Chipferigung

Veriahren und Vorrichtung zur Codierung, Uebertragung
undDecodierung digitaler Datan

KL EBEVERBINDUNG
Oploelekironisches Hathisiferbavelement

Datenuebertragungeverfaliren mit siner Mehrzah!
vonFraguenzhaendem

Materialtablelle sowie Verfahren zum Herstellen
einesKunststotverbundkosrers

OPEN-COLLECTOR-8CHALTUNG

Varfahren zur Harstellung einer p-ieitenden Schichl aus inGaAs,mit
dem Vertanren hergesteiite Schicht und Anwendung einer
soichanSehicht

Fluoreszierendes Material und Verfahren zu seiner Hersteilung
Intagriartes Tiefassfiter

Spelchorgrchitektur mit Mehrobenenhierarchle
Schattungsanordnung zur Behandiung von Zugrittskonflikien
Randstrukiur fuer Halbleiterbavelemant

Frequenzieiter mil geringem Stromverbrauch,

VERFAHREN ZUMHERSTELLEN EINES
KUNSTSTOFFVERBUNDKOERPERS SOWIE KUSTESTOFF-
KOERPER

Foliermittel, Verdahren zum chemisch-mechanischen
Planarigsierenund Verwendung des Poliermittels zum Planarisieren
enesHalbiotersubsirats

Bipofare Impedanzwandiorschaltung

Kunststoeffverbundkoerper sowie Verfabren und Werkstof!
zumiersiellen eines Kunststoliverbundkoempers
Kunztstoffmassen rur Umbuefiung eines Metali-
ODERHalbeiterkoerpars

Beschichiung von Melafloberflacchen insbesondere fuer
diehMikroatekironik

single use
single usa

singia use
single use
dual use

single usoe

cual use

dual use
single use
dual use

single use

single use
single use

dual use

single use
single uso
single use
single use
single use
single use

single use

single usa
single use

single use

single use

korrigiert um dan Nachtrag vom 20. Dozernbar 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Audgotibet Sehutzrchite golten als mit Widiureg 2o 1. Aprll 1988 vor SAG in IFX abwpbracht.

199708140 VERFAHREN ZUM DETEKTIEREN EINES STROMS single use
SPINFOLARISIERTER ELEKTRO-NEN IN EINEM FESTKOERPER

198708147 VERFAHREN UND ANORONUNG ZUR KOMEBINIERTEN MESSUNG dual uge
DES ANFANGS EINES DATENBLOCKS UND DES
TRAEGERFREQUENZVERSATZES IN EINEM
MEHRTHAEGER}BERTRAGUNGSSYSTEM FUER
UNREGELMAESSIGE UEBERTRAGUNG VON DATENELOECKEN

189708148 SCHUTZSCHALTUNG single use

1987087150 METHOD AND APPARATUS FOR SIZE OFTIMIZATION OF single use
STORAGE UNITS ,

18997081571 QEFEHLSTHRANSFORMATOR FUERN PROZESSOREN LLA. single use
199708200 SYSTEM ZUM ANZEIGEN VON INFORMATIONEN UBBER EIN ZU single use
TRANSPORTIERENDES UND/ODER ZU BEARBEITENDES GUT
199708503 integrigri-optische Schaltanordnung single use
198801002  Halbleiterspeicheranordnung und Verfatiren zu deran Harstallung single use
199801003 Verfabren und Anordnung zum Belreiben eines Buagysterns single uze

199801006 Oszillatorstrukiur mit wenigstens einam Oszillator-Schaltkrais dual usa
undwenigstens einem Resonator
1898071007 Gefestigung eines Halbleiterkoerpers auf einer Loilgrpiatte singie uge
192801010 SO-Fochspannungsschalter single uge
18988071012 Traegeretement fuer einen Hatbieiterchip gingle uge
199801015 Verfahren zum Hersteltan einas Halblellerbaualementes und ainderarl singla use
hergestellies Malblgiterpauelement
199807016 DRAM-Zeffenanordnung und Verfahren zu deran Herstefiung single uso
1998010718  Verzopgorungssehaltung singlo use
189801027  Varrichtung und Verfabren zur Anpassung an eine durch cinen!SON-  dual use
Datepuebertragtingsstandard vorgagebene Pulemaske
199801023 SO-IGBT single use
199807024 Leistungs-MOSFET single uze
1998071025  Integrierte Halbleiterschaltung mit Grabenisolation singie use
199801026 Halbleiterbauelement mit mehreren Substratlagen und single use
zumindesteinem Halbieiterchip und einem Verdahren zum Herstellen
ginessulchen Halbeiterbavelemertes
195801028 FET mit Source-Substratanschiuss single use
199807028 Spelcharzellonanordnung und Verakren zu ihrer Herstellung. single use
199801033 Gelakiete Stromversorgung single use
199807038 Schaltung fuer sequentialle Stauerung im Hoghfrequenzbereich single use
1994801039  Motbitelefon und Verfahren zum Betrelben einos Mobiitelofons dual uge
1986801042  FAeferenzapannungsgenaraior aingle use

Digse Liste enthalt die Im Nachtrag vor 1. Juni 1399 aufgetinrien Sehutrrechistamilien,

kerrigiart urn den Nachirag vorm 20. Derermber 2001,
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Aniage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Audgatilnte Schutrrechts gealien ale ot Widang zom 1. Aped 1999 von SAG i IEX aingebracht,

199801048 Digital gesleuerle Schaltung zur Verringerung der singie use
Fhasenmodulationgines Signalg
199801049 Verfahren zur Hersteliung von Stacked Vias single use
199801059  Schaliung zur Damodulation van Datensymbalen von durch dual use
getraegerieDalenueherragung gesendeien zweidimensionaen
Datensyrmibolen
199801064  Verfahren zur Verarbeitung eines Signals aus Oatensymbolen single pse
199801075  Chipkantanmodul fuar biometrische Sensaran gingla uso
199801076 Vorrichtung und Varfahren zur Vergenderung des Rauschverhaltens  dual use
inginem Emplaenger eines Datenuaberiragungssystems
1898014871 Anordnung und Verfahren zum Bereitstelien von Daten single use
zurCharaktgrisierung von verschiedenan Elnheiten an ecinery
Hussystem
199801083 Mikromechanigohier Abeiandssensor single use
199801087  ustreiber single use
199801094 Transistor fuer analoge Schaltungsfunktionen single use
199801107 Integrierler Speicher single use
1988071114  Verfahren zur Herstallung eines beldsaitig single usa
sparrendanl.eistungshalbisitors
199807115 Verfahren zur Marstellung einas Hafbleilerbauelements single use
199801121 Transparivorrichiung single use
193801122 Drucksystemn fuer einen Reaktorraum single use
199801123  Thermisch haertbare Ein-Komponenten-Underfil-Masee dual use
199801125 Contact betwean a monocrystalline sificon region and apolverystalline  single use
sificon structure and method of making such acontact
199801126 Method for producing a pelyerystaiiine silicon structure single uee
199301430 Leistungshalbleferdiode single use
199801136 [eistungshalblellerdiode single use
199801145 Optische Struktur und Verfahren 2 deren Merstefiung. single use
1959807152 Diodenschaltung mit idealer Diodenkennlinie single use
189801156 Halbleiterbaugruppe single use
199807¥156 Schaltungsanordnung mil mindestens einem Kondensator und single Lse
Vartahranzu daren Harastallung
193807160 Halbleiterbavelement mit Strukiur zur Vermeidung vor Querstroemen single use
1986801162  Speicherzellenanordnung und entsprechendes Hersleflungsverfahran single uae
199801163 Vorrichtung und Verfahran zum Hoten von Befehfen fuer singio use
éineprogrammgesteuerie Einnei
199801164 EEPROM und Verfahren zur Ansteuerung eines EEPROM singfe use
Diese Liste enthalt cia im Nachtrag vom 1. Juni 1889 aufgefiirten Schutzrechtsfarmiion. " 6BE TE

korrigiert uen don Nachlrag voim 20. Dezormber 2001,
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Kurzfassung dos Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage 02 {single use) und D3 (dua! use) Schutzrechts
Autgetihrie Schutzmchte galen alk rlt Wirkung zue 1. Aprit 1999 von SAG in IFX elngabracht.

198801165 Verfahren zum Abschalten des Laststromes einesLelstungshalbleiter-  single use
Bauelamentes und Lelstungshalbleiter-Modui zurDurchfuehrung des
Verfahrong

199801166 Elekirisch programmierbarer Nur-i.ese-Speicher sowia Varfahren zingle uce
zumProgrammiaren und Lesen dreses Speichers.,

193801768  Integrierbare Schaltung zur Frequenzaufbereitung eines imUHF- single use
Bereich arbeitenden Funk-Sende-Emplaengers, insbesandere
enesSchnurtosteleions

199801174  Verfahren zur Verbesserung der akustischen Rueckhoerdaempfung  dual use
InFralsprecheinrichtungen

189801180 Vorfahren und Vorrlchtung zur kryptographischen Bearboltung dual usae
anhandeiner eliiptischen Kurve auf einem Rechner

199801186 Datentraeger Zum kontaklosen Empfang von Daten und Energie single use
undVarfahren zum Beireipen eines zolchen

198801187 Datentraeger sowch! fuer den kontaktiosen als auch single use
denkontakibohafieten Rorek

199801197 Verfahren zum Entwurl einer Maske zur Marstellung single use
aingsDummygebiots in elnem lsoiationsgrabongeblet zwischen
eicklrischakliven Gebieten einer mikroeiektronischen Vorrichiung

199807197 EMV-apfimierter Lelstungsschalter singie uze

1988071202 Digloktrisch isolierte Halbleilervordehiung und Verfahren zuderen single use
Herstellung

199801203 Halblpitorbauslemant mil strukturierlem Leadframe und Verfzhran single use
zudessen Herstelung

199801206 Vorrichfung zur hierarchischen und vertgifien Steuerung single use
vonprogrammierharen Medulen in hochintegrienten Systermen.

189801211  Steusrbarer LC-Osziflator single use

189801213  Speicherzelle mit MOS-Transistor und Verfahren zu ihrerHerstellung.  single use

199801214 Bidirektionaler Baustein und Verfahren zu selner Hersteliung single use

199801215 MOS-Trangistor, dessen Varwendung in einer EEFPROM-Anardnung single uze
undVeriahren zu dessen Herstellung.

189801227 Halbleitervarrichtung und entsprechendes Marstelfungsveriahren single use

199801222 Elektrisch programmierbare Speicherzellenanordnung und single use
Verfahranzu deren Horstaliung

199801223 Speicherzelienanordnung und entsprechendes Herstefiungaverfahren single uae

198801240 Datenpfad fuer Signalverarbaitungsprozessoren single uae

199801242 Anrutheantworler cual use

193807244 Elektrisch programmierbara Speicharzallenanordnung und single use
Verfahrenzy deren Herstellung

189801247 Vollintegrierbare spannungsgesteuarta Cszillatorschaliung (VGO single use

199807249  Integrierte Schaltung single use

Diese Liste anthit die im Nachirag vam 1. Juni 1699 aufgefihnen Sehutzrechtstarmiion. " BHE &

kotrigiart urm den Nachtag vorm 20. Darambar 2001 .
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 {(single use) und D3 (dual use) Schutzrechta
Aufgetiiire Schutzmchte gelten al wit Widiang zum 1., April 1999 von SAG iIn IFX aitgmbwacht.

“Infinsen

RN ALLARI LA

188801254 Llektrisch programmiarbare Speicherzellenanordnung und single use
Verfahrenzu deren Herslallung

193801257 Vorrichiung und Varfahren zur Salichtung von Photolack single uze

1989801267 Durch Feldeffokl ateuerbares Hafblaiterbauelermnent singic use

149801268 Inlegrierter Speicher single use

1956801268 Halbleierbaualomant mit mehreren Haiblaiterchips dual use

1868801270  Integrierte Schaliung und Verfahren zu ihror Pruefung single use

199801271  Verlustsymmetriorte Treiberschaltung ausMOS-Highside-/Lowside- single use
Schaltern

198801280 Fingedippsensor mif intagriertam Tastschaltar dual use

199801290 Oifferenzversiagrkerschallung un Mischerzele single use
mitDiflerenzverstaarkerschaltung

199801298 Varrichtung 2ur sofortigen Ausgabe der Antwort ainas singie use
synchrenenSystemns auf ein asynchronas Ereignis

189801306  Speicherzellenanordnung und Verdahren zu ihrer Herstellung. single use

199801307 MIKROSENSOR, ZU SEINER HERSTELLUNG UND VERFAHFIEN  single use
ZUM BETREIBEM EINES MIKROSENSORS

1998013171 iIntegrierbare Funkempfaengerschaltung fuar singie uce
frequenzmoduliertedigitale Signale

1983801315  Integrierter Schaltkreis fuer Mobilfunk- UND Mobiltelefonaniagen single use

199801317 Koffimataor, Vorrichiung und Verfahren zum Beschichten single use
ainasSubsirals

195801320 Halevarrichtung fuer Photobfanks gingle use

199801322  Verfahren zum Bonden von zwel Wafern single use

189801325 Schaitung zur {emperaturabhaengigen Stromversorgung einer LED single use

199801328 Hendensafor in integrierter Schaltung SiNgHE Uso

199801330 Schaltungsanordnung zur Anatguarung eines Pulsweitenmodulators singla use
ineinem Schaltnetztel

195801331  Messvorrichtung zum digitalen Erfassen analoger Messgroessen single use

193801332 Integriere elektronische Schaltungsanordrung und Verfahren zuthrer  single use
Herstellung

199801344 Speicherzelienanordnung und Verdahren zu deren Herstellung. single use

1998071349 Schaltungsanordnung zur Reduzicrung des Leckstrarmes. dusl use

199801360 Verbindungstestvorrichtung »urm Testen der single use
eiektrischenVerbindungen rwischen Chips oder Chip-Modulen

198801362 Verfahren und Vorrichtung zur Ermittiung einer Stoerung eines single uso
technischan Systems

199801378 DRAM-Zellenanoranung und Varfahran zu deren Herstellung single use

193801379 MOS-Transistor in einer Ein-Transistor-Speicherzelle mil einemfokal  single use
verdickien Gateoxid und Hersiellverfanren

Diese Lista enthalt die Im Nachtrag vom 1, Juni 1888 avtgetihrten Schutzrechistamilien. CPCIC

karrighart um dan Nachlrag vom 20, Dezember 2001
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Kurzfasgsung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dua!l use) Schutzrechte

Anstgetithrte Schteaschte gelten ale mit Wirkung zur 1. Aprd 1999 von SAG i IFX wirgpebeacht,

Temon
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199801388  Verfahien zur Herstellung einer Halbleiteranordnung single use

199801389 DRAM-Zailenanordnung und Verfahren zu deren Harstollung single use

199801403 Verfahren zur Harstoliung von integrierten Schaltungen single uso
mitStandardzelien,

199801406 Verfahren zur Programmierung einerfestwert- single use
Speicherzellenanordnung.

199801410  Verfahiren zur Programmierung esingrFestwert- single uge
Speicharzelisnancrdnung.

1998071411  VLSI-Schaltung mit Temperaturusberwachung single use

199801412 Schallungsanordnung zur Steuerung und Erfassung des clual use
Laststrormesdurch eine Last

1998014713 Schallungsanordnung fuer einen Komparator single use

199801417 Speicherzelienanordnung urd Verfahren zu ihrer Herstelung. single use

199801419 Speicherzeffenanordnung und Verdahren zu threr Herstofiung. single use

199801423 Verfahren zum Vereinzein von glektronischen Modulen single uge

199807426 Verfahren zur Mersieliung eines Stegwellenleiters inlib-\. single yse
Verbindungshalbleiter-Schichtstrukiuren undratblgiteriaservorrichiung
besondars luar nledaereSerianwiderstaonde

198801428 Halbieiterspeicher mit streifenfoarmiger Zellplatte singie use

1998071437 Mehrfach-Kontaktierungsvorrichiung single use

199801435 Anordnung zum Erkennen van Kontaktfelicm beim Testen single use
vanintegrieren Schalungen

199801436 Schalungsordnung und Verfahren zur automatischen Erkennung singlo use
undBesgeitigung von Worlleitungs-Bileiungs-Kurzschiuessen

1498801445 Verfahran zur Anpassung oings Emptangsgerasias dual uga
anUebartragungsbedingungen und Emptangzgeraet hierfuer

1898801450 Anordnung zum Anschliossen einer Vielzahi von clual use
Teilnehmerleliungenan eine Telekommunikalionseinrichtung

199801457  Varfahren zum Merstellen eines elektronischen Bauteils single use

199801484 Verlikalresonator-Lagardinde und Verfahrerm zu deren Morsteliung single uge

193801461 Elektrische Stouarainrichtung single use

199801473 Verfahren und Vorrichtung zum Toesten einer digitalenHailbleiter- single use
Schaltungsanordnung

188801490 Current-Mode-Schaliregler single use

TH9801495 Durch Feldeffekt steuerbares Halbloiterbaueiamen ainglc use

1899801496 Hochvoll-Randabschiuss fuer Planarstrukfuren single use

199801497 Verfahren zum Hersteflen eines elekironischen Bauteils single use
undlelterrahmen zur Verwendurg in ginem soichen Verfahren

199801498  Anordnung zur ragurnlichen Trennung undiodor single use
Zusammeaniuahrungoptischer Welleniaengenkanaele

Diese Liste enthalt die im Nachirag vom 1, Jini 1888 aufgefihrten Schutzrechtstamilien. " &P G

korrigiert um dan Nachtag vom 20, Dozember 2001, Zaeita 127 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetihre Schutzrechts geluen ate mit Widauog e 1. Apcd 1999 von SAG In 1EX eirpabracht.

1367253

Fax Server

199801499  Anordnung zum Synchronigsieren einer Vermitliungseinrichtung dual use
undginer Mehrkanasluebertragungseinrichiung
199801500 Musierzeichner fuar Maskenbiank single use
19981507 Verfehren zur Herstelfung einer Halbieiter-Speichervarrichtung aingle uze
199801506 Varrichtung zur Aufnahme von Gegenstaenden, insbesondere Wafern single use
188801507 Halbleiter-Speichervorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung single yse
186801510 Gehaeusa fuer Leistungshaibioiter singie use
18959801511 Verfahren zur Ueberwachung der Erdung eines Maskenbianiks single use
193801513 Halblellerbauefoment single use
1998014815 Verfahren und Vorrichtung zum Behandein von single use
Gegenstaenden, vorzugsweise Watorn
199801516 Verfahren zum MHerstelien eines SO-Wafars fuer single use
nigderohmigeMochvol-Halbieiterbavelemanie
199801518 Verfahren zum Herstellen sines Stapetkondensators in single use
ginerdaibicieranordnung und nach diesem YVerfahren
hergestetilerKondensator.
198801519  Universai-Halbfgiterscheibe fuar Hochvolt-Halbleiterbauelemente singhs use
199801520 Schaltungsanodnung fuer ein Stromversorgungsgoract single use
199801526 Integrierte Sohaliung single use
1998015631  Vorrichtung zum Beladen und Entladen cines Prozessreaktors single use
milGegenstaenden, vorzugsweise Walern, und Prozessreaklor
199801539 Spaichoranordnung mit redundantan Speicherzelien und Verfahren single use
Zum
1899801543 Verfahren zur Uebortragung von Zuzatzinformationssignalen singie use
inAustastivecken eines Videosignales und Veorrichtung zum
Empiangdinser Zusatrinformationssignale
1899801551 Reforonzspannungsschaltung singie use
1998018562 Varpolschutzechaliung dual use
1959801553  Verpolschutzechaltung dual use
199801557 Emplangsgerdt zum Emplangen von Viden- UND Teletextsignaten single use
199801558 ochvolt-Randabzachiuss luer Haibleiterbauslement single use
1998014860 Varfahran zum Scehreiben und Leson von digitaleninformationswarten. dual use
199801562 Laleraler Hochvoli-Seitenwandtransistor single use
199801563 Niederohmiger Hochvolt-Feldeffekttransistor single use
199801565 Superniederohmiger verikaler MOSFET und Verfakren zu single use
dassenterstaliung
192801577 Schaltungsanordnung fuar eine Ladungapumpe single use
undSpannungsregiarsenaliung mit einer derartigen
Schaltungsanordrung
Diese Liste enhilt die im Nachtrag vam 1. Juni 1999 aufgetinrten Schutzrechstamiien, 7 BEE 18

korrigion um den Nachirag vom 20. Dezernbesr 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (aingte use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aufgetiihrte Schutzrechte galten als mit Wikkung zue: 1. Aprll 1009 von SAG In IFX eingebracht.
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19980145748
199301508
199801608
199801609
1998016714

198801615
195801676
199801618

199801622
189801627
198807635

199801636

199801638
195801646
199801649

199801656

199801665
199801666

1988016568
199801670
199801674
199807676

1998071679
199801680
199801686
199801588

Diese Liste enthiilt die im Nachtrag vorm 1. Jum 1898 aufgefahiten Seitrrachstamiion.
karrigiert um dan Nachtrag vorm 20. Dezember 2001,

Referenzspannung-Erzeugungsschaliung

Korntaktanordnung fuer Nadeikartan

(igitales Mahrteilnehmer-Funk-Nachrichtenuebertragungssystern
Interrupt-Anforderungen ausgebends Einrichtung

VERFAHREN ZUR BILDERKENNUNG UND VERWENDLUNG BE!
FINGERABDRUECKEN

MOS-Laistungetransisior
Haiterung fuer Hatbleiterbarren

SCHALTUNQSANCORDNUNG MIT EINEM SENSORELEMENT UND
EINEMNICHTFLUECHTIGEN SPEICHERMITTEL

Kondengsator fuer Halbleiter-Speicharanordnung und Verfatven
zudessen HMorsteliung.

Schallungsanordnung zur Bergichsumschaliung
inHochfreguanzempliaengern

Bidirektionales Moduf fuer Mehrkanal-Anwendung

Vorrichiung zum Beladen ung Entladen eines Prozessreakiors
mitGegenstasnden, insbasondere Walern, und Prozessreaktor
zurBehandiung solicher Gagenstaende

Anordnung zum Tasten mehrere Speicherchips aul einem Wafer
Behandein der Oberflagche einer Leiterbahn

SCHALTUNGSANCRONUNG MIT BINZELELEKTRON-
BAUELEMENTEN UND VERFAMRENZ |} DEREN BETRIEB

Gohagusa fuer einen biomatrischen Sansor zur Erfassauny
vonfingerminutien
FTETGERER FUSAR EINEN A/D-WANDLER

Varfahren rum A/D-Wandein analoger Signale sowie
entsprechanda AD-Wandieranordnung

Varfahren zum Hersteflen einer Epitaxieschicht mit
latoralveraonderlicher Dotierung

MIKROMECHANISCHES BAUELEMENT UND
HERSTELLVERFAHREN

Cache-Speicher fuer zweldimenslonale Datenfelder und
seineVerwendung in der Bildverarbeitung.

HALBLEITERBAUELEMENT MIT DURCH PAD EINGESPARTER
GHIPFLAECHE

Substrate and method for manufacturing the samae
Mikroventil
DUENFILM-PIEZORESONATOR

FPERFOHIERTES WERKSTUECK UND VERFAHREN ZU DESSEN
HERSTELLUNG.

single use
single usa
dual use

single use
single use

singlo uge
singie tse
single use

single use
single use
single use

single use

single use
single use
duat use

dual use

singlo usae
single use

single use
single use
dual use

single use

singie use
dual use
single use
dul yza
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetlitre Schutrmcite gelten alz mit Wikung zum 1. Apelt 1999 vor SAG in IFX aingobiracht.

korrigiert um dan Nachirag vom 20, Dezombar 2004,
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189801693 Elekironische Baugruppe single use

199801700 Zoitgabevorrichtung und Zeitgabeverfahron dual use

199801708 Abschalibarer Thyristor dual use

198801710 Verfahren zum Vercinzein und Positionieren vanHatbleiter-Bauteilen  single uze

199801711  Inlegtierie Schallung single use

TEFBOT71Z Varfahren und Vorrichtung zum Umschalton ginesFeldeffekttransistors single use

19498M0M 716 Verzoegerungsoptimiorter Multiplexer single uso

199801717 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUH ERZEUGUNG single use
KOPLEMENTAERER SIGNALE

1989801718 Anordnung zur Redundanzauswerung bei ginem single use
Halbleiterspelcherchip

199801724 Hersteliverlahren luer einen Kondensator i oiner gingle use
inlggrienenSpeicherschatung

193801725 Bidirektionaler Schalter mit hiclirektionajer Strormmassanordnung dunl use

199801732 Haltevorrichtung fuer einen Wafer und Pruefverfahran fuerintegrierte  single use
Schaltungen aut einerm Water

199801733  Hartenfoermiger Datentraegar, Verfahren zu seiner Hersteliung single use
undRanengrundkoerper fuer ginen kartenfeermiger Datentraeger

189801734  Herstellverfahran fugr einen Kondensator in eingr singic use
integriartenHalblieiterschaltung

195801736  Klermmmschaltung single use

199801738  Verfahren xur Hersteliung eines Kondensators fuer single use
sinetMalblaiteranordnung

199801740 Clekironischer Veralaerker gingle use

133801747 Vorrichtung zur kontaktiosen Uebertragung von Daten dual use

193801742 Intogrierte elektrische Schaltung mit wenigstens einerSpelcherzelle single use
wrd Verfahren zu threr Herstellung.

189801749 integrierte Schaltungsanordnung mit mindostons einem Transistorund single use
einem Kondensalor und Verfahren zu deren Hersteliung

193801751 Sensoreinrichtung zur Erfassung von biometrischen dual use
Merkmalan,insbesondare Fingarminutian

199801753 Sendeeinrichiung und Bussystem zur Datenuebertragung single use

189801757 VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG METALLHALTIGER SCHICHTEN  single use

199801759  Varfahren zur Hersteliung von elektrischen Bauslementen single use
sowieetektrisches Bauglement

189981762 Halblefterspeicher mit differentiatien Gitleitungen single use

199801767 Varrichtung zum Schutz vor Verpalung dual use

199801769 Verfahren zur Herstellung einer integrierton Schaltungsariordnung. single use

1949801770 Reaktoranordnung und Verfahren zu deren Herstellung. single use

Diese Liste anthilt die im Nachirag vom 1. Juni 1588 autgefGhrien Sehitsrachstamiien, " 6P in
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Kurifassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (aingle use) und D3 (dual use) Schutzrachte

Autgetithrie Schutyeeschds gelten ale mit Wideing zum 1. April 1958 von SAG i 1EX eirgpebracht.

Infineon

198801771  Bidirektionate oplische Sende- UND Empfangseinrichiung single usa
199801772 Hochfrequanz-Lasermodul und Verfahren zur Hersteliung dosseiben  single use
19981774 Invertarschaltung single use
199801776  Verfahren zur Herstelfung van Schottky-Dioden single use
199801778 Vetfahren xur Herstellung von Sehottky-Dioden single use
199801780 Verfahron zur Harsteflung von Schottiky- Dioden singlo use
199801783  Leistungsdioden-Struktur single use
1949801788 Gehaeuseanordnung fuer Lasermodu/ single use
198807789 Fuselalch-Schallung single use
199801792 Halbleiter-Speicherzellenanordnung und single use
cnsprechendesHersteungeveriahten
193801794 Anordnung zur Uebersprechdaempfung in Wortleitungen vonDRAM-  single use
Schaltungen
199801801 Grabenkondensator mit Isolalionskragen und single use
enisprechendesHersislungsveriahren
1898807805 Schalfungsanordnung fuer Burn-in-Systeme zum Tesgten von singie use
Bausteinenmittels eines Boards
199801809 Verfahren und Anordnung zum Botreiber oines mehrstufigen single use
Zaehlersin mirer Zaehlrichtung
199801812 Verfahren und Vorrichlung zum Verschluessen von Daten dual use
199801852 Adaptiver CAP-Empfaenger dugf use
1998018563  Integrierte Haklelter-Speichervorichtung single use
199801854  Integrierie Halblelter-Speichervorrichtung single use
1998018565 Verfahren zur adaptiven Filtereinstellung in einem QAM/CAP-System  dual use
199801857 Prusfanordnung fuer Bondpads single use
199801858 Anordnung zur Deaktivierung siner BIST-Schaltung In singla tisa
ginemiHaibieiterchip
199801860 Logikgatier singla use
193801861  Inverlerschallung single use
19598865 Fhasenragelkreis (PLL; Phase-Locked-Loop) fuer Hochfraguonz(H&)- dual uce
Slgnale
199801866 Integrierte Halbleiterschaltung mit Fuellstryddugran sinple use
199801867 Inlegrierte Halbleiterschaltung mit einer Anschlussfiaeche single use
198301871 Halbleiterbauelement mit einer Polystliziumverdrahtung undVerfahren  single use
Zit dessan Harstailung
199801872 Verfahren zur Schraggimplantierung von Unterdiffusionan singlo use
198801882 Elektronischer Speicher mit vereinfachiem Lesezugritt single use
199801883 Verfahren zum Teslen van Speichern auf Retention single use
Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1898 sltgefihren Schutzrechestamilion, 7 6RG 16

karrigiart urn dan Nachirag vom 20. Dezember 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Auttpatihrte Schutrmcite goattin alg mit Wirkkung zum 1. Apdl 1999 von SAG In FX eingebracht.

“Infineon

JROIUE U oot S

169801884 Speicherkondensator fuer DRAM. single uge

199801891  Verfahren zum Umsetzan einer in Form alner single use
Gatternetzlistevoriegendan Schaliungsheschreibung in eingHardwara-
Beschreibungasprache

1839801892 Gachreib- UND Lesevertahren fuer einen femroelekirischen Speicher,  single use

1998018%4 Verfahren zur Messung von gasfoermigen chemischen Bestandteilen single use
inginem Prozessreakior zum Behandein von elektrischen
Baustermnsanien, insbasondere Waflern

199861816 Einrichlung zur Vermessung und Analyse von elektrischen single use
Signaleneines integrierten Schaltungsbausleins

199801921 Waellenlaengenstablisierte Laseranordnung single use

199801926 Anschlussanordnung single use

189801829 Aktive Arbeltspunkteinsteliung fuer Lelstungsverstaerker singie use

199801830 Elekronische Speichereinrichiung single use

199801941 [ateral-Hochspannungstransistor single use

199801843 Schallungsanordnung zur Steuerung der Chiptemperatur single use
einesHalbiziterbavelements

199801951 Hatbhieitaranardnung mit mindesians zweai Malblaitarchips single use
undvartahren zum Hersteiten einer derartigen Halplelteranordnung

19981959  Integrierter Speicher gingle use

19980361  Integrierte Schaltung mit einer Kontaktiorungsstalle zumiKontaktieren  single uso
rnit alnam Bonddraht

1998015962  Chipmodul zum Einbay in @inen Chipkarleniraeger sowig Verfabren  single use
zudessen Heorstellung

199801870 Verfahren zur Hersteffiung von Halbleterbauaelemeanten single use

189801876 MNichirekursives digitales Filter und Verfahren zur Berechnung single use
dorkoeffizienten dieses Fliters

199801986 Verfahren zur digitalen Taklrueckgewinnung und selekiivenrilierung  single use

199801988  Dynamischo Halblsltar-Spaichorvorrichiung und Verfahren single use
rurinitiahsiorung ener dynamische HMalbleiter-Spelchervernichtung

199801989 DOynamische Haibleiter-Speichenvarichinng ung Verfahren gingle use
zurinifialisierung einar dynamischen Halbleiter-Gpeichervorrichtung

199802007 Integrierter Speicher single use

199802008  Integrierle Schaltungsanordnung, Verfahren zu deren Herstellungund  single use
Wafar mit ainor Anzahl Integrierter Schaltungsanordnungen

193802009 Ausgangstreiber cines integricrien Halbleilerchips singie use

1986802020 Stedsrvorrichtung zum Schalten eines elekirisghen Verbrauchers single use

199802021 ODatenspeichervorrichtung single use

199802024 Verfahren und Vorrichtung xur Erzeugqung von Takizignalen single usd

199802029 ORAM-Speicherkondensator und Varfahren zu dessen Harstetlung. single use

Diege Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1989 aufgefihrten Schuwrochtsfamitien,  GPCIC

korrigiart um dan Naghtrag vom 20, Dezermbear 2001,
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Aniage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetihre Schutzrachte golen als codt Widaawy 2ot 1. Apeil 1299 von S0G In IFX eingabracht.

korrigiert urm den Nachtrag vom 20. Dazamber 2001,
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199802030 Elekirische Steuarsinrichlung single use

199802034  Vartikalos Halblelterbaugloment mit reduzienem single use
slektrischemOberiiaatheniaid

199802037 Schatung zur Ermilllung der Zeitdilferenz zwischen Flanken single use
eingsersien und eines zweilen cigilaten Signals

199802039 Fehler-Bauschiormung hoeherer Ordnung fuer Mulli-Bit DA-Wandier.  dual use

199802041  Integrigrie Schalilng single uze

199802043 FeRAM-Anordnung single use

193802045 Verfahren zur Herstellung einer gefuelllen Vertiefung in single uze
ainerMaterinischicht sowie eine durch das Verfahren
arzaugisimegrierte Schatungsanordrung

193802046 Ferrpelektrische Speicheranordnung single use

1899802063 Verfahran zur Labandarkanrung meanschiicher Haut singla use

199802054 CAN-Mosul single use

139802058 Halbleiterbauofement mit Passivierung single une

199802059 Vorrichtung xum Abscheiden von Substanzen singlg use

199002060 Elekironisches Bauteil singic use

193968Q2068  Faerroalekirischer Schreib-/Lesespeicher mit in Reihe single use
geschalteten3peicherzelien (CFRAMD.

1996802074  Verfahren und Vomichtung fuer den Sendersuchiauf single use
inFunkempiaengern

1HE802076  Asymetrisch sparrencas Lelstungshalbleftarbavelemeant dual ugo

199802077  Anorgnung zum Teslen von Ghips single use

189802078 Speichareinrichiung und Verfahren zum Hetreiben single use
cerSpaicherginrichiung

199802079  Ancrdnung und Verfzhren zum Speichern der mit einer BIST- single use
Schaltungarhaltenon Testorgebnisse

199802080 Brueckenmodul single uge

199802082 Speicherzellenanordnung, bel der ¢in glektrischer Widerstand single use
ginesSpeichereiements eine nformation darsielt and durch
einMagnetield beeinflussbar ist, und Veriahren zu deren Hersieliung

199802083 Kondensalor und Verfahren zu dessen Harstelung single use

183802086 Anordnung mit einer Vietzah! von Sensorgruppen und Verfahren dual uce
zurBestimmung inrer IMakthe

1388802088 Halbisiterschicht mit fateral veraenderticher Dotierung uncVerfahren  single use
zis dessen Hersteliung

199802092 Schaltungsanordnung zum Erzeugen einer Hiffsgleichspannung single use

1899802083 Biornairlscher Sensor und Verighren zu deggsen Hersteillung duzl use

199802102 Stapelkondensalor und enisprechendes Hersteliungsverfabren single use

Diese Liste enthilt die Im Nachtrag vom 1. Juni 1998 aufgefithiten Schutzrechtsfamilien, PG i
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Arilage D2 (single use) und DI (dual use) Schutzrechte

Autaetibrte Schutzrechits gelten als mit Widang zuen 1. Aprd 1896 word SAG tn IEX eingebracht.

1899802916  Ancrdnung zum Tesisrn von ntegrierten Bausteinen single use
189802117  Integrierte Schahung mil einer Selbsttesteinrichiung singie use
199802118  Integrierie Schallung mit einem Spannungsraglar single use

199802122 Passivierungsschicht fuar Leistungshalbieiter mit an dieQOberfiasche  single use
tretanden pn-Usbergasngen

199801124 Leistungehaibleitarelernent mit eingm Emitterbaraich, dam dual use
sineStoppzone vorgelagert st

199802126 Falbleiterbauelement mit einer Schallungsanordnurg zum single use
Ansioyamainar alakitischen Last

199802134 Ferroelekirische Speicheranordnung single use

199802135 Integriorte Schallung mit einer Seibsttesteinrichtung single use
zurDurehfuenrung eines Selbatiests der integrierien Schailung

109802740 Endstufe fuar einen Decodser single use

1998027142 Netzwerkanpassungseintichiung und zugehoerges Verfahren dual use

189802144 Verstaerkerschaltung zur Kapazilaetsmessung single use

199802146 Verfahren zur Bestimmung sehr kiginer Kapazilaeten und Verwendung single use

194802147 Schailungesanordnung zum Schulz siner elektrischen Last dual use

199802149 Verbundkoeorpor aus wenigetens zwei infegriernion Schaltungon dusl Use

undVerfahren zur Herstellung eines Verbundkoerpers aug
wanigstenszwei imegrierten Schaitungen

199802153  Integriertes Bauclement, Verbundkoerper aus einem single uze
inlegriertenBavelement und einer Leiterstruktur, Chip-Karte und
Varfahren zurHersteliung des integrierten Baualomiantas

199802162  Integricrie Reglervorrichtung dual use

193802164 Verfahren zur Reinigung von CVD-Anlagen single uae

1959802172  Biometrische Sensoreinrichiung mit in einem dual use
Flexleiterbandintegrierten elektronischen Bauelernenten

199802183 Leltungshalblaiter mit reduziorieom Sperrstram dual use

12980271485  integrierter Halblederchip mil modularen Fuellstrukturen single (ze

199802150 Verslaerkerausgangssiufe single yse

199802191  Getakiote integriere Halblelterschaltung und Verfahren zumBetreiben single wuse
aingr soithen

199002192 Datentraeger mil Regelung der Leistungsauinahme clual use

199802193 Oatentracger mil einer blockierbaren Taktslgnaiquefls undVertahren  single use
zum Erzeugen eines Takisignals in einem Daleniraeger

189802200 Spannungsverviaiacherschalfung cdual use
199802207  Schaliungsanordnung zur Signalverzoegerung single use
199802212 Speicherzelle und Verfahren zu deren Herstollung single use
1956802214 Method of and apparatus for generating FCM code sets dual use
Diese Liste amhiit die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefinrten Schuzrechtsfamiien. BB i6
karrigiart um dan Nachtrag vom 20, Dazambear 2001, Saits 134 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage 02 (single uge) und D3 (dual usae) Schulzrechte

Autgetihete Schutzmchte golben als mit Widaing zom 1. Apell 1999 wee SAG b HEX eigabedcht,

.' !h[!égmn

wibonlainy,

199802217 Blometrische Sensorainrichiun mil dual uge
formsehivessigerZugentiastungseinrichtung zwigchen Flexleiterband
und Chipgehaeuse

199802223 Verfahron zur Bewegungsschaetzung und Schaitungsanordnung single use
zurDurchiuehrung des Veriahrens

199802231 Vorrichiung zum Ablogsen gines im Waferverbund vorliegenden single use
Halbleiter-Chips

189802232 [ aistungsbauelament in ainem Gehasuse gingle use

199802243 integrierte Schaltung mit durch Energieeinwirkung single use
autrennbaranalekirischen Verpindungsstelion

193802244 integriese Schailtung mit einer Sefbattesteinrichiung single uae

198802246 Anordnung mit reduzierier elektrischer Feldstaerke in einemMetall- single use
lsotator-Verbund

199802248 Vorfahren zum Erfassen der Belriabstemperatur sl Lo
vanHalbieilorbavelomenten

199802251 Interface-Sohaliung und Verfahran zur Usbartragung von dual use
Datenzwischen eingr asorielllen Schnittstelle und einem Prozessor

199802253 Varfahren zum Messen der Temperatur eines Leistungahalbleiters dual use
undiBavelameant

198802257 FPrograrnmgesleuarie Einheil und Verfahren zum Debuggen dersetben single use

199802288 Frogrammgasteuarta Einhaelt und Varfahren zum Dabungen derselben single uce

199802262 Verfahren zum wahlifreion Zugriff auf Bildbloacke in Videobildern single use

199802288 Mikromechanischor Sansor single vee

199802289  Mikromechanischer Sensor und Verfahren zu Seiner Herslellung single use

188802296 Verfahren zur Lecksiromprualung @inar Konlakliorungssieffe single use
ginenntegrienen Schaltung

199802297  Vorichtung zur Dilfusionsiaengenmessung in Halbleiterkoemern single Lse

189802306  Infegrierter Speicher mit interblockredundanz single use

199802310 Leistungsschalikreis mit verminderier Stoerstrahfung dual use

195802314  Speicherzeflonanardnung und Verfahren zu deren Hersteliung, single use

189802310 Magnatoresistivas Element und dassen Varwendung single use
alsGpeicherelement in einer Speicherzeflenancrdnung,

198802321 Kombiniaris Vorlade- UND Homogenisiarschaliung single use

196802324  Varfahren zur Erzeugung stridkturioner Matorialschichton single uso

199802330 Integrierter Malbiaiterchip mit Zuleitungen zu einern oder single uze
mehraranaxtarmen Anschiuassen

189802333  Verfahren zur kaparitiven Bilderfassung single use

199802343 STAGGERED BONDING & CUSTOM LEADFRAME TO HEDUCE single use
EXTEBNAL POWERSUPRPLY PING & CHIF AREA

188802348  Kantgnomittor und Verfahren zur Horstoflung dessalbon singie usa

Digse Liste enthalt die Im Nachirag vern 1. Juni 1909 aufgefihren Sehutrrechtsfamiion. 77 8P0'IG

karrigiort um dan Nachtrag vom 20, Dazomber 2001 Selta 135 von 186
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Kurzfagssung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Antlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aufgetiheie Schutzrechie gelten als mit Widang zum 1. Apell 1899 vart 540G i 1FX alngehracht.

Tnfingon

karrigiar um den Nachyrag vorm 20. Dozember 2001,
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189802353 Ausgangsireiberschallung gsingle uze

199802358 Trelberschaltung single use

199802359 Oynamischor Spoichar single use

199802363  Halblelterchip mit Oberflacchenabdeckung single use

199802365 Halbieilerchip mit Obarflaechpnabdeckung single use

199802367 Schaltung und Verfahren zur Autzeichnung und Wisdargabe dual uce
vonbprache und anderen Toenen in digitalen Mabifurkgeraeten

198802375 Cchedaempfung in digitalen Uebertragungesystemen gual use

199802377 Schalinetzieil singhe use

199802381 Verfahren zur Herstellung von integrierten Schaltkreisen single use
sowieHatblelterwaler, dar integrierne Schaltkraise aubwaist

193802383 Handstrukiur fuer Hochvolt-Malbleilorbauelomenta single use

199802388 Ansteverschaltung fuer induktive Lasten dual use

199802393 Gebuehrenimpuis-Fillerschaliung fuer analoge Modems single use

199802386 Schaltungsanordnung zum Erfasson des Laststromes elnes dual use
cdurchFeldetiokl steusrbaren Leistungs-riaiioileroaugsiemenes

198802410 Mikremechanischer Sensor mit verschiossengn Membranoeffnungen  single uze

1988024711 Vor Umwelteinfluessen geschuetzier mikromechanischar Sengor single use

199802412 Mikromechanische Strukiur single use

199802417  Verfahren zur Reparatur von dafakian Spaicharzalien aingle use
sinesintegrienen Speichoers

199802425 Integrierter Halbleiterspeicher mit Stouerungseinrichung single use
rurntakisynchronen Sehreiben und Lesen

199802426 Verfahren zum Erwerb efekfronischer Daten unter Verweandung singhe use
gnesDatentraegers und ensprochender Datentrasger

199802436 Energioversorgungseinrichiung und Schaltungsanordnung mit dual use
dieserEnergleversorgungselinrichtung

199802440 Mikromechanisches Bauciement und Verfahren zu dessen Herstellung single use

19396802441  Verfahren zur Herstetiung von Transistoren single use

199802444 Mikroelektranische Struktur, Verfahren zu deren Hersteliung gingle use
undderen Verwandung in giner Speicherzalla.

109802467 Verfohren um Betrlab alner ntogrierten Schaltiung single use

199802458 Verfahren und Vorrichiung zur Systemsimulation single use
vonMikrocontrotternMikroprozessoren und
zugehoerendenPeripheriernodulen

199802462 Schaltungsanordnung zur Stguerung von Luminanzsignaismplituden  single use

195802463 Halblgitorbauelament single use

199802464 VERFAMREN UND VORRICHTUNG ZUM EMNXEUGEN EINES sirgfe use
ANMPLITUDENMODULIERTENTRAEGERSIGNALS

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1858 auigefihrien Sohutzrechisfamiien. 7 GBS i
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189802465 VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM EHZEUGEN EINES single use
AMPLITUDENMOOULIERTENTRAEGE RSIGMALS

199802466  integrierter Halblettarspaicher single use

199802467 Phasenregeikreis mit Verriegelungssignal fuer gerasteten Zustand single use

199802470 Randsirukiur fuer Halblederaveferment single use

198802472 Randsfruiktur fuer Malblaiterbavelemenia single use

189802473 Siliziumcarbid-dunction-Faldetfokttransistor single use

189802475 Verfghren zum Linken von in einen Ambeitsspeicher aines single yse
Prazeassorsnachgeladoanen Programmeocdulen auf ainer Chiplkarte

199802476 Ceistungshaibleiter-Baualemant mit ainar Anordnung zum Schuty single use
verSchaeden durch elelkdrostatische Entladungen

199802478 Digitater PLL (Fhase Locked Loop)-Fragquenzsynthosizer single use

199802480 Verfahren und Anordnung zur Ueberpruefung einer Stabilitael eines  single use
Arbaltspunides einar Schaliung

193802482 Verfahren zur Herstelfung einer dotierter Siliziumschichi single vae
undrmikroclektronische Bteuktur mit einem leitfachigen Element
ausdotiertem Silizium.

195802489 Hochspannungsfeste Randstrukiur iser Halblelterbauelemante gingla use

199802494 Verfahren zum Vereinzein von Halbleiter-Bauelemente single usg

1898802495 Schaliungsanordnung zum Schutz einer Serienschaltung dual use
auemindastens rwol Louchidioden vor derm Ausfall

199802497 Ansfeusrschaliung zum Erzeugen einas konstanten Stromes dual use
durchzumindest eine Leuchidiode

199802498 Ferroeleklrischer Transistor, dessen Yorwendung in aingle use
cingrspelicherzeienanordnung und Verfanron zu dessen Hersteliunyg,

199802500 Magnetoresistives Element und dessen Verwendung single use
alsSpeicherelement in einer Speicherzellenanordnung.

199802501 Halbleiterbauelement fuer integrierte Schaitkreise sowie Verfabrenzur single use
Herstellung

199802503 Differentiefle Eingangsschaltung fuar ain digitales single Use

199802805 Verfahren zur Herstellung eines MOS-Transistors und nagh single use
diesemVerfahiren hergesieliter MOS-Transistor,

199802516 Verfahren und Vorrichtung zur kapazitiven Bitdertassung single use
199802518 Schichtanordnung mit giner Materialschicht und single use
gingrDifiusionsbarders gegen difiundierende Matenaltkomponenien
189802579  Halbleilerpauefement mit aingr Polysiliziumverdrahtung undVerfatiren  single use

zu dessen Herstellung
199802523 Temperaturaensor dual use
199802528 Digitale Schaltung single use
199802540 Leigtungshatbleilerbauelement single Lse
Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1899 aufgefiivtar Schutzrechtstamilien, CCRCIC
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Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX
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Audgetihrie Sctwtzrochte geltec abs eolt Widaing zum 1. Apeil 1999 ven SAG in IFX singabracht

1467253

Pax usrver

195802646
1998026489

199802551
199802558

1998025589
1899802561
189802562
199802566
198802571

199802581

198802533

1899802584

199802585

199802596

199802538
199802599

199802601
1938026035
199802607
1996802610
199802612

193802620
198802622

199802624
193802627

Diese Liste enthilt dle Im Nachtrag vom 1, Juni 1999 aufgefiihnen Schutzrechtsfamilien, |
korrigtert un dan Nachtrag vom 20. Dezembaer 2001

Ladungspumpeanschaliung

Gegen Varpolung geschuotzie Schallungsanordnung zum Erfassen
destaststromes durch gine Last

Eflekirische Schallungsanardnung

Schallungsanordnung zur Anpassung des Ausgangssignals
eineshusgangsiraibers an die gegebenen Vernasgiinisse

Varfabiren zur Merstaflung eines optoelekironischen Bauelerments
Schaltiransistor mil reduzierien Schaltverlusten

Digitale Filterstrukiur

integrierter Schaltkrais mit zwai Bafriahsrustaanden

Varfafiren zur Hersteliung einer Stufe aufl der Obarilacche
elnessSubEliate aus Haibieliermaterial, Arnwendung des Veriahrens
undSustrat mit einer Swfe

Auf einem Stuetzgeruest angeordnoter Kondeansator in
einertiaibletterancordnung und Versieliverfahren

Kondensatar mit einem Hoch-e-Dielekirikum oder
ginemPorroeiektrivum nach dem Fin-Stack Prinzip und
Hersteiivarizhron

Schattung 2ur Datensignalrugckgewinnung
undTakisignairegenererung

Kandensator mit einern Hoch-e-Dielektrikum oder
einemFerroaiekirikum nach dem Fin-Slack. Prinzip und
HMersicllverfahrenunter Einsatz eingr Negativiorm

Herstelfungsverfahren fuer @inen Grabenkondensator mit
sinamisolalitneks agen

Elekirisch programmigrbare, nichtflupchtigeSpeicherzellenanordnung

Poltarfluessigkeit zurm Folieran von Bavelementen,
vorzugsweiseWaltern, insbesondare zum Chemisch-Maechanischen
Polieren derartigerBauslermnente

Verfahren zum Herstellen eines Doligrungsgebiels

Integrierer Speicher

Synchrone Schaltung

Verfabren und Anordnung zum Ueberlragen von digitalen Dafen

Ancrdnung mif zurnindest einam auf ainern Substrat
Integrierteninduklivan Elarmant

Verfahren zur Bildsignalverarbeitung

Varfabren uad Varrrichtung zum Testen von auf sinam
Halbleiterchipintegrierten Kondansatoren

Handhabungs- UND Mantageschute
integrierte Schaltung

sl use
dual use

single use
single use

single use
single use
gingle use
singfe use
singie use

single use

single use

single use

gingle use

sirigyle use

single use
single use

single use
single use
aingle uae
dual une

single use

single: uso
singla usa

gingle uae
single use
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Autgeilhre Schutrmoite gelten ais mit Wikiung zum 1. Apel 1999 vore SAG i IFX wingabracht.

199802628
1988026209
193802635

Halbideiterbawalement
Burn-In-Tastvorrichtiing

Halbloiterchip und Halbleiterbauefement mit einem
aotchenHaibisiterchip

Verfahren und Schallungsanordnung zur Bild-in-Bild-Einblendung
Integrierter Speichar mit Selbslreparaturfunkiion
Fusfistandsmosseinticitung

Verfahren zur Ermittiung der Treiberdacehigkelt einerTreibarschaltung
ainer imegnenen Schatung

Varfahiren rur Authentifikation zumindest eines Teilnehmars balginem
Datenaustausch

Haltslarbavelamant mit strukturiertam Halbleiterkoarpear

Grabenkondenaator mil (solationskragen und
amsprechendesHerstehungsveriahran

integrierde Schallungsanordnung und Verfahren zu derenHersteflung.,

Vorrichtung und Verfahren zur Regelung des Abtastlakies in
ainambDatenuehenragungssysiems

Einrichtung zur fossbaren Montage eines elektronischen Baulailg
Verbindungsaystem

Verfahren zum Einblenden von Mebenbifdernin ein Haupibild
L.ogsbare Verbindungsanordnung

Befestigungselement fuer mechanisch
beanspruchteHalbleiterstrukiuren sowie Malbleiterbavalemant

Kontroffstruktur zur Herstellung von Holirasumen
oderUnteraetzungsbereichen in mikromeshanischon
urd/odermikroglekironischen Bauslemeanten, beschichiaier Waler
undVerfahren zur Merstelung eings mikromechanischen und/oder...

LDigitafer Empraenger fuer ain mit Diskroter Muftiton-
Modulationerzeugtes Signal

Speicherzeltlenanordnung und entsprechendes Hersteflungsvaerfatren
Schulzschaltlung aul einer integrierten Schaflung

Schattungsanorcnung zur Unterdrusckung von einem digitalen
Signaluebariagaton Stoorimpuison

Verfahren zum Mersieflen eines Hatblailerbauelements
Oszillatorschaltung mit einem Schwingauarz
Randstruklyr fuer Halbledaervorrichiung

Verfahren zur Erzeugung von auf einam Sidschirm
darstelibarenBinkzeichen

Letstungshabiciterdiode

199802637
193802639
18994802641
199802644

199802650

1899802657
199802652

199802661
199802664

139802659
199802673
199802675
199802677
199802681

19968026688

199802690

19980269
193802694
199802697

199802699
199802700
199802704
19980270%

188802706

Diese Liste anthalt cle Im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefinrten Schutrrechtsfarnilion,

karrighkart um dan Nachtrag vom 20, Dezembar 2001,

single use
singie use
single use

single use
single use
single wse
singie use

dual use

singie usze
single use

single usze
clual use

single use
single use
dual use
single use
dual use

single use

dual use

single Use
single use
single use

single use
single use
single use
single use

dual use
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Kurzfassung des Einbringunygsvertrages SAG in IFX

Anilage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Acdatithriy Schutzrechte galten ats mit Widoing zocn 1. Aprdl 1988 von SAG In IFX alagabenchE,
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189802707 Integrierta Schaltungsanardnung mit mindestens einemmMOS- single use
Trangistor und Verfahren zu deren Herstellung.

199802708 Integriorie Gegeantakischallungsanordnung single use

189802708 HKapazitaetsiade- UND Entladeschalliung mit Ueberspannungsachutz  single use

TRA802710  Verfahren zur Erzeugung eines auf einem Bildschirm single use
darsieiibarenbildes

199802711 Verfahren zum Anzeigan van Vidaobildern single uge

199802712 Herstellverfahren fuer ¢ine Halbleiterstruktur single use

199802713 Merstellverfahren fuer eine Halblaiterstruitur single use

199802716 frequenzdetekticnsverfatiren zur Taktsignalfraequenz. singla use
Nachslellungund Frequenzdetekiorschallung zur Durchfuehrung des
Vigrfahronsg

1959802118 Kaonfigurierbarer Spaichar fuar Prozessoren in Marvarg-Architekiur single use

193802722  Schaltungsansrdnung mit deaktivierbarem Scanpfad single use

199802723  Intagrisrte Schaltung mit einer Kontaktierungsstelle zum single use
Waghleneiner Betriebeart der integrierien Schallung

199802725  Integrierter Spaicher single use

199802727 Integrierter Speichar mit einem differentiellen Lesavarstaorker single use

188802728 Verfahren zum Emplang und zur Oarsteliung von Femsehsendungen  single uss
mitSendungsartkennroichan

189802729 Verfahren zur Bildgroessenaenderung vor Vidaoblidem dual use

199802730 Diagnesekonzept fuer einen intalligenten Halbleitor-Schalier single use

1899802731  Vorrichtung zur Trangformation ven Wertetupeln in andere Werlelupe! dual uso
anmsprachend siner bestimmien Transiormationsvorsehrif

199802732 Verfahren zur Erzeugung eines pulsweitenmodutierten Signals single use
urrdVorrtehtung nierzu

199802733 Verfahren xur Duplex-Datenuvaberragung mit QAM ung Dermoclutator  dual use
zurVorwandung in diasoem Verfahren

199802738 Verfahwven zum Einbauen van Schutz-Bauelementen in singie use
ausStandardzellan aufgebauten tegrierten Schaltungen

199802743  Behattungsanordnung zur Steverung und Erfassung des cuat usa
Laststromeasdurch elne Last

199802746 Schaliungsanordnung und Verfahran zum Einstallan von single use
Schalipunidenegines Entscheiders

199802748 Mikromechanischer Sensor auf Basis des Feldeflekts ung single use
gessenverwendung

199802751 Frogrammgesteuerte Einheit single use

188802752 | ogikpegelkonvertar single use

199802753 Magnetorasistiver Speicher mit Komplameniaorzalfan, singla use

199802754  Digitale Signalverarbeltungsainrichtung mit COBDIC-Prozessor singlo use

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1998 aufgefiheten Sohiizrechistamiien,  GPCIC

koarrigient um gen Nachtrag vom 20. Dezembor 2001
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198802755 Verfahren zur Ausfuehrung ehzelner Algorithmen millels giner single use
rekonfigurierbaren Schattung und Vorriehitung zur Durchfuehrung
gings solchen Yedahrens
199802760 OECODERELEMENT ZUR ERZEUGUNG EINES single Lse
AUBSGANGEEIGNALS MIT DREIUNTERSCHIEDLIGHEN
POTENTIALEN LIND BETRIEBSVERFAHREN FUER
CASDECODERELEMENT
189802761 Rueckwaerisieilendar Gate Turn Oif-Thyristor single use
199802766 Magnetoresistiver Spaichar mit niadrigar Stromdichie, single use
199802767 Decoderelement zur Erzougung eines Ausgangsasignalz mit gingle use
drawmerschisdlichen Polentialen
199802769  Verfahren und Vorrichiung zur belichtungsabhaengigenHausch- single use
Korrektur bei zeilen- UND spalienadressiorbarenBildsensoren,
199802770 Vorlahren zur Justage eines oploelekironischen Bauclemenis single use
sowieBauetement
199802773 Schatungsanordnung zur Arbeitspunkistabifisierung aingsTransistors  single use
1989802777  Multistandard-Takirueckgewinnungsachaliung single use
199802779  Integrierie Schallungsanordnung mit giner Konfigurations-Baugruppe  single use
199802780 Verfatvren und Vorrichtung zur Auswahl und Speicharung singie use
vonbevorzugtan Teletextseitennummern
199802784 Schallungsanordnung zum Migchen elnes Eingangssignals und single use
einesUszitatorsignals mileinander
1998027856 Halblgiterbanetoment single use
199802787  Integriertes Halbleiterbauelemen| single use
1889802780 Schneller Leseverstaerkar single use
199802783  Integriere Schaltungsanordnung und Varfahren zu deren Hersteliung  singla use
1998027494 Verdahren zur Absicherung der DES-Verschluesselung dual uso
gegenAusspashung dar Schivasse! durch Analyse der
Stromauinahme desProzessors
19980279¢ Haiblalterchip single use
199802799 Halbleterschallkrais mit intogriorter Selbstiestachaltung single uge
199802802 Halbleiterbavelement sowie dieses umfassender Chipkartermoduf single use
199802803 Verlikaler Feldeflekitransistor mil innenliegendem ringfpermigenGale  single use
und Hergstelivaertabren
199802804 Vertikaler Faldelfekiiransistor mit innenliegendem Gate single use
undHerstelivertanron
198802808 Chipkartenmodul und Chipkarta single use
199802806 Verfahren xum Konfigurieren giner integrierten single usa
Schaltingsanordnungund Schaltungsanoranung zur Durchiuahrung
des Verfanrens
Diose Liste anthéit dis im Nachirag vom 1. Juni 1998 aufgeflihiten Schutrrechisfamiien. 7 8pG i
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1949802807 Substral mit einer Vertisfung, das fuer eing single use
integrierleSchaltungsanardnung geelignet ist, und Verfahren zu
desaonHaerstelung

199802811 Integrierte Schaltung mit einer einstallbaran Varzoegerungseinheit single use

199802815 MHalbieiterschaltkreis single use

1998026816 Quai-Port Spaicharzalla zirigile use

1989802817 Verfahren zur Ermnittiung von COM-Tesidaten single use

193802822 ORAM-Zellenanordnung und Verfahroen zu deren Herstelung single use

189802825 Netzecomputer und Verfahran zu seinem Saotrieb dual use

198802826 Leitungsabschiussvorrichiung fuer eine Teilnehmeranschiussieilung dual use

199802829 ORAM-Zeflenanordnung und Verfahren zu deren Hersteltung aingle use

199802834 Halblgiterchip und Verfahren zu seiner Herstellung single use

1898026836 COszilatorschaltung mit ginem Schwingguarz single use

195802840 Schaitungsanordnung zur Erzeugung einer single use
lastunabhaengigenGleichsparinung

199802842 Singla-Fort-Speicherzelle single use

189802843 Schaltungsanordnung und Verdahren zum Authentifizieren des clual 1se
Inhaliseines Speicherberaichs

189802847 Frequenzteilerschaltung und Phasenregefkreis mit einer single use
solchenFrequenitgilerschaltung

199802851 Schaltung zur Erzeugung eines Ausgangssiagnals in Abhaengigkeit single use
vanzwet Eingangssignalen

199802856 Schalwngsanordnung zur Bild-in-Bild-Darsteilung single use

199802858 Testschaltung und Verfafiren zum Fruefen einer digitalentHalbigiters  single use
Schaltungsanordnung

199802861  Schallung zur Wandiung einer Bildrate single uge

199802863 Verfabren und Schaltungsanordnung zum Abgleichen single use
desResonanzschwinghreizes emes FM-Deomodulators

1998020864 Layout tugr einen Halbleiterspeicher single use

199802865 Vorrichtung zum gafvanisch getrennten Verbinden einerTelefonieiiung dual use
mit einer Signalverarbeitungseinrichiung amTeilnehmerende der
Talgfonlaitung

199802866 Integrierte Schaliung mit einstelbaren Verzoegerungseinheitanfuer single nsoe
Takigignale

199802070 Mikrooptischer Baustein uned Verfahren zu seiner Herstellung sirgyle use

199802874 Halbiciler-Bauelement rif hoher [ gitfachigkeit und single use
hoherDurchir uchssparinung

199802875 Nichtfiuechtige EPROM-Speicherzello mil baulich single use
guirenmemProgrammicriorgich und Lesebereich

193802878  Verlahren zur Herstellung von Halbleerchips gingle use

Disse Liste enthalt die im Nachtrag vom §. Juni 1599 auigefihrten Schutrrechisfamiiien, 7 8BEIE
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
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Acrtoeliheie Schutzrochte galien aie et Wikaay 2ot 1. Apell 1999 ot SAG IntFX eingebracit.

193802886 COptischas Mol single use

198802887 ilekironischos Baulell single uze

1898028388 Vorfahron zur Kontrolle des Zugriffs auf ein asinglo uso

‘ zugriffsbeschraenkiesSystemn und entspechendes

zugriffsboschraenktes System

199802890 Verfahren zur Unferdruackung des Hauschens in Signalen dual use

199802891 Eloktronische Schaliungsanordnung single use

199802852 Verfahren zur Abgicherung von Cinsprungsadressen single use

1998028945 Verfahren zur Verbindung von Stackmanipulationsangritfen bei single use

1998029711 Vorrichiung zum Lagern und Kommissionieren von single use
Gegenstaenden insbasonderg van schelbenartigen Gegenstaonden
wic Wafoerm oderdergleichen

199802912 A/D-Wandier dual use

199802917  Hailerung single use

199802928 COPY PRHOTECTION SYSTEM AND METHOD single uge

196802927  Muitibit-CMOS-High Frequency Differencor Digltal-Anafog- single use
Converterior Recommunication Cirgults

199802928 Schaltungsanordnung zur eiektroniachen Erzeugung einer dunl use
Rulimpedanz :

198802930 Frecquenziiabiisiene Sende-/Emplfangsschaltungsanordnung dual use

1998029371  Halblederbavelement mit Keiner Durchiassspannung wnd gingle use
hoharSperrfaghigkeil

199802933 Anordnung zur Formung von Schaltfianken in single use
ginemlgitungssiromkreis

199802834 Qipoares Hochval-Leistungshauelement single use

159802938 (Leistungshalbleiter und Hersteliungaverfahren sinyle vse

199892940 Varfahren zur Hersteliung eines Laolstungshalbleters mit single use
einerStoppzone

1998025944 Speicherzelienanordnung und Implantationsmaske zum Herstellen single use
vondieser

198802955 Verfahren zur sefbstjustierenden Abstimmung von Thyrig(oren single use
mitFolgezuendung

19898029671 Verfahren zur Herstellung eines Kondensators single use

139802968 Digiale Rechanschatung single wuse

1989802980 Schraibn/g@amapmcher mif Sefbattestvarnchiung und single use
rugehoerigesTestverfahren,

199802881 SCHALTUNGSANCRONUNG ZUM SPEISEN FINER dual use
TELEFONTELNEHMERSCHLEIFEMIT EINER SPEISESPANNUNG

199802984 Behandlungskammer singie uso

Diuse Liste enthélt die im Nachtrag vom 1. Juni 1998 aufgetiitrten Schutzrechisfamiien, GRS IE

korrigiert urm den Nachireg vom 20. Derembear 2001, Seite 142 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (aingle use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aufgetibrte Schutrrechte gelten ale mlt Widiarg zoee 1, Agell 1986 vort SAG T IEX wingebracht,
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189802935 Verfahren und Vorrichiung zur optigschan Oberflaschenanalyse single use
vienHatbleiterschieiben
199802937 Verlahren zur Reduzierung des Crest-Fakiors eines Signals cual uge
1498803295 Strahlungaempiindliches Gemisch und dessen Verweandung single use
199803318  Strahlungzemplindliches Gamisch und dessen Verwendung single use
189804001 Optische Kopplungsanoronung single use
199804004 Mahrkanaliges optisches Mol singlo usoe
199804023 BGauelement mit einem Lichtzender ynd einam Lichtempfaenger single use
199804026 Baueloment mit einem Lichtsender und einem Lichtamplaenger single use
1899804027 Bauelement mit einem Lichisender und einem Lichtemplaenger single use
199804054  OQptische Koppelanordnung gingle use
193804095 Baugruppe single use
199804196 Kopplungseinrichlung single use
198804133 Elektrooptische Baugruppe single use
199804143 ELEKTROQPTISCHE KORPFELBAUGRUPPE single use
199804144 Verfahren zum gleichzeitigen Herstellen mehrerer single use
slektrooptischerBaugruppen
199804146 Optische Sendecinrichiung single use
199804147  Kabalaufhau fuar Motrfagar-Lichtwelanisitor single uge
199804148  Oplische Sendeeinrichiung gingle use
199804150 Verfafiren zur Herstelfung einer Halbieilerdsolationsschicht undeines single use
digse Hableher-lsolationsschich enthaliendentaibieterbaveiemens
1899804175 Mehrkanalige oplische Koppiungseinrichtung single use
199804176 Optische Sendeeinrichtung single use
199804207 Oplisches Element gingle uze
199804235 Verbindungsanordnung single use
199804704  Schalungsanordtung zur ASK-Demodulation single use
193804705 Furroslekirsehet Trangistor und Verfahren zu dessen Horstellung. singlo uso
199804707  Schutzschaltung fuer eine integrierte Schaltung single use
199804711  Verformungsmessar single use
199804717 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR DATENUEBERTRAGUNG single use
UEBER EINBIDIBEKTIONALES BUSEYSTEM MIT ciner VIELZAFL
VONLEITUNGEN
199804721 Integriere Schaltung mit geringen single use
Schweilenspannungsunierschiedender Tranststoren und
zugehoeriges Hersteliungsverfahren.
199804725 Schaltungsanordnung zur Spannungsuebanvachung und Erzougung  single use
einasFHubcksatzsignais
Diege Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefibrten Schutzrechtsfamiien, 7 "GBEIE

korrigiart um dan Nachtrag vom 20. Dazembar 2001. Selta 144 von 180
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual usa) Schutzrechte
Aufgetihrie Schutzmctte gelien abi ool Widang zom 1, Aprdl 18988 von 540G n IFX aingebracht.

ipfingon
-~

199804730 Verfahren zum Harstellan elngr strukiurierten single use
matalioxidhaiigenSchicn

199804731 Verfahron zum Hergtellen ainer strukturierten single use
matatiaxidhaiigenScnichy

199804734 Scanvorrichiung singhe use

199804737 Verfabren zur Verminderung von Ablagerungen in einem CVD- single use

Reaklorsowie ein zur Durchfuetrung elnes solchen Verfahrens
goeigreterCVD-Reaktor

199804739 Speicherzelienanordnung. singie uge

199804744 Frequenzaynthesizer aingle use

199804747 Meothad and apparatus of detenmining propertios of 8 dual use
signattransmission channel

199804751 Integrierter Halbleiterchip mit ueber Bondpads single use

vorgingestelerDateneingabe-/Dalenavsgabe-Crrganizsationsform

139804753 Halbleilerbauelement mit einer stueckweise im Substratvertaufenden  single use
Verdrahtung und Verfahren zu dessen Heorstollung

199804758 Halbleiterbaustein fuer Burn-in-Testanordnung single use

199804759 Schutz einer digitalen Dalenuebertragung ueber Kapazizaetgnmitlels: single use
a.} gerechneter Checksumme b.) Mehrfachuebertragung vonBits zur
Hnebregkdetection o) Definltion einer Rahmenstruktu rmittels
Datenkodiartam Framasyne

199804760 Schaltungsanardnung mit aingle wao

ternperaturabhaengigertaibletterbauelement-Test- UND
Beparaturogik

199804763 Farroclekirische Speicherancrdnung gingle use

199804766  Schaliung zur Erzeugung von digitaten perlodischen Signaten single use

199804774 Mikromochanischos Bauclomont und Herstedlungasverfahran single usc

198604779 Schieifvorrichtung single use

1958047830 Woerkstueckhalter single use

168804782 Kontaktnadeln gingle use

198804783 Feldeffekigesteuarnter Trangistor und Verfahren zu dessenMHarsteliung. single use

199804789 Schaffungsanorgnung zur Quantisierung digitaler Signale dual use
unaFiterung des Quantisierungsrauscherns

199804791 Waferfehipositionierungserkennung single use

199804792 Magnetoresistives Elemeant undg dessen Verwendung single use
alsSpoicheralemant in einer Speicherzelienimordnung.

1986804793 Magneatischer Speicher single use

199804794 Energieversargungseinrichiung und Schattungsanordnung mit duat use
dieserEnergisversorgungsetnrichiung

198804795 Schattungsanordnung zum Erzeugen alner dual use
stabiligiertenVeorsorgungsapannung fuer mehrare Verbraucher

Diese liste snthéit die Im Nachtrag vom 1. Juni 1989 aufgefihrien Schutzrechtstamilien,  CPCIC

korrigier 1t den Nachirag vormn 20. Bozembor 2001, Seita 145 van 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3I (duai use) Schutzrechte

Autgetitrie Schutzmcite geloan als rmit Wiy zum 1. Apel (899 von 5AG In IFX eingebracht.

198804796 Verfahren und Mitlel zum Waschen von Reinraumkieldung single use

199806802  Verfahren zur Kompensation von Stogrungon bal elnem mit dual use
DiskretarMuititon-Modulation srzaugten Signal und
Schaltungsanordnung zurDurehiuehtung daes Verlahrens

1898805804 Frequenzstabilisierie Sende/Emplangsanordnung dual use

199805814 Stabantonne aus elekirisch laitfashigern Kunstsioff single use

199805817 Warenealikelt singie use

199805820 Halbeilerbavslement mit zumindest eingm Kondenaator single use
sowigVearanren zu dessen Herstellung

199805821 MOS-Feldeffekitranaistor mit Hifselektrode single use

1989805825 Verfahren und Schallungsanordnung tum Erkennen eines dual use

Fahlers Insbesondara alnes Kurzsehlusses, im Lastkrels aines
steuerbaren! eistungeschaltars

199805836 Neue Komplexverbindung sines Elemenis der IV oder V single use
Nebengruppezur Bildung einer verbessearten Precurserkombination

199808849 Varrichlung zur Verringarung der elekiromagnetischen Emigsion zingle use
belintegriartan Schaltungen mit Traiberstuten.

199865858 DRAM-Fellenanordnung und Verfahren zu deren Hersiefiung single use

199805850 Sauclemart als Sensor und Herstelfungsverfahren gingie use

1998058671 Sleuerbares Malbleiterbausiement mit einem Gatevorwiderstand single use

199805863 Integrierte Schallungsanardnung und Verfahren zu deren Merstelfung  single use

199808873  Multimaster-Bussystem urnd Verfahiren zurm Betrgiben dessethen single use

199805874 ([ einhungshalbleiierachalier single use

199805875 Verbindungsanordnung single use

1499805878 Verfahren zur Mersteliung einer Metalloxidschicht bzw. single use
gingrstruklurierien Melalioxidschichl

199805879 Verfahren zum Strukiurieren siner matatihaitigen Schicht ginglo Lse

199805680 {aterales Hochvoll-Halbleiterbavelement mit reduziertemspezifischem single use
Emnschaltwiderstand

199805887  Montagevaorrichtung zur Verarbeitung von in single use
Transportbehashemangeordneten Bauteien

199808889 Doppelfachige oplische Angchiussordnung single use

199805891 Verfohren xur Strakiurierung einer Schich! und Halbleltersubstratmit  single uze
mingestens einer Struktur, die mit dem Verfahren herstellbarisy

189805882 Verfahren zur Herstellung eines integrierten Schaltkreises single Lse

189805893 Vorrichiung und Verfahren zur schnurosen Uebertragung dual use
vonTelefongespraechen ueber mehrere, ragumlich
getrennieBasizsialionen an Mobilgleiong im DECT-Stangard

199805864 AUTHENTIFIKATION VON AUF SPEICHERMEDIEM single uso
GESPEICHERTEN DATEN

Diese Liste anthalt cie im Nacntrag vom 1. Juni 1999 aufgefGhrten Schuzrechisfamiien, GRGIC
karrigiart wm gan Nachirag vom 20, Dezermbar 2001, Soite 146 von 186
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ArJONATHAN BOCKMAN COMPANY:C/0 MORRISON AND FORRSTEFR LLP

Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anitage D2 (singla use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetilbrte Schutzmcihte gaiten als crdt Wirkersy zum 1. Apedl 1999 von SAG In IEX gingebracht.

199805800 NMikroglekironische Strukiur single use
198805801 FEMPET-Vorrichtung und Verfahren 2o deren Hersteliung single uso
193805902 Analog-Digital-Umsetzar single use
139805979 Leistungshaiblefterbavciement single use
199805920 VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM TESTEN VON sitiyle use
SENSOREN UNDVERWENDUNG EINES SENSORS
1899805828 Veorfahren 2ur Aonderung des Ablaufs elnos In single use
cinemFestwertspeicher abgelegten Pogramms
198805933 Integriere Schaliung mit kapazitiven Elementen single use
189805950 Mikroelektronische Struktur sowie Varfahren zu deren Herstaliung singie use
199805952 Schalwngsanordnung zur elektronischen Erzeugung ainer dual use
Rufimpedanz
193805956  Feldeffekt-Trangistoranordnung mit einer grabenfoarmigenGate- single use
Elaktrode wrict giner zusaetzlichen hochdolierten Schicht imBodygebist
189805862 Leistungshalbleiterbauelement single use
199805963 SCHALTUNGSANORBRDNUNG MIT MINDESTENS EINEM single use
199805667 Programmgesieuearte Einheit gingle use
199805869 Vorrichtung zur Spannungsvervieliachung mit iohem Wirkungsorad.  single use
198895376 integrierte Schaltung mit einem Decoderalamant single use
199805977 Integrierter Speicher mit Hedundanz single use
199805978 integrierier Spelcher mit Redundanz single use
198805978 Chipkante als vorzugswelse goesicherter Quitungabelen. single use
199805981 Digitaler Phasen-Fraguenz-Delekior single use
199805990 Varfahren zum Strukturioren gings Substrais single use
1998059891 HMorsioliverfahren fuer ainen Kondenamoar in eingr single use
integrierntenSpeichersehaltung
199805998 Mikroslekiranische Strukiur single use
193806001 Vartikal integrierte Halblaiteranardnung single uze
199806002 Verlikal inlagriarie Halblaitaranordnung gingla uga
199808003 Verlikal integrierle Halbieiteranordrnung single use
199806004 KOMMUNIKATIONSSYSTEME MIT ERWEITERTEM dual use

FUNKRUFDIENST-ENDGERAET UND ERWEITERTEM
TELEFONENDGERAET UND EINE VERWENDUNG DEZ
ERWEITERTEM FUNKRBRUFDIENST-ENDGERAETES,

199806006 Varfabron zur Uaberiragung von Signalan in dual use
ginemkommunikalionsgerast
193806009  Vertikal integrierte Halblelleranardnung single use
199806010 Vertika! inlegrierte Halbleiteranardnung single use
199806013 Halbelleranordnung mit vertiiialer Systemintegration sitigle ye
Oiese Liste entnalt die im Nachirag vom 1, Juni 1999 aufgetifrten Schutzrechtstamiiien, " EBE 18
korrigiert um den Nachireg vom 20, Dezember 2001, Seaity 147 von 186
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Kurzrfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX

Anitage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetithrie Schutmrechie gelten alz mit Widcing zom 4, Aprll 1999 woo SAG o 1EX eipabeacht,

1998068017  Schallungsanordnung fuer ein Mehrstandard- dual uze
Kormmunikationsendgeraet

199807409  IMPROVED FOLICIDE singlo use

199807414 DUMMY PATTERNE FOR ALUMINIUM CHEMIGAL POLISHING single use
(M)

198807415 FABRICATION OF TRENCH CAPACITORS USING DISPOSABLE single use
HARD MASHK

199807416 LOW TEMPERATURE REFLOW DIELECTRIC-FLOURINATED single use
BPSG

1998074147 HIGH SELECTIVITY OXIDE ETCH FROCESSES single use

199807422 CHIGH SELECTIVITY OXIOE ETCH PROCESSES single uae

199807429 Sel-Aligned Channe! imptantation single use

1959807430 IMPROVED TECHNIQUES FOR FORMING TRENCH CAFACITORS single use
in AN INTEGRATEDCIRCUIT

1899807433 METHOD AND APPARATUS FOR EVALUATING INTEBNAL FILM single use
ETRESS AT HIGHLATERAL RESOLUTION

189807434 MEMOAY CELL STRUCTURE AND FABHICATION single use

198807435 IMPROVED DYNAMIC ACCESS MEMORY DELAY CIRCLUTS AND  single use

199807437

korrigiart wen gan Nachtrag vorn 20, Dezember 2001.

METHODSTHEREFOR

REFPARABLE SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUT MEMORY

BY SELECTIVEASGIGNMENT OF GROUPE OF REDUNDANCY
ELEMENTE TO DOMAINS

single use

PATENT
REEL: 024114 FRAME: 0488

1959807438  IMPROVED METHODS AND APPARATUS FOR CHEMICAL single use
MECGHANICALFPLANARIZATIONS (CMP) OF A SEMICONDUCTOR
WAFER

199807439 SIANALING IMPROVEMENT USING EXTENDED TRANSMISSION  singls use
O HIGH SFEEDDIMMS

199807440 FEEDBACK PULSE GENERATORS single use

199807442 SEILEALIGNED BLURIED PLATE asingle usa

199807443 REDOUCED VOLTAGE INPUT/REDUCED VOLTAGE QUTEUT TEI.  single uze
STATERBUFFERS AND METHCODS THEREFOR

199807444 GUARD CELL FOR ETCHING single use

199807445 CEVICE STRUCTURE WITH LAYER FOR FAGILITATING single use
FASSIVATION

1898807451 REDUCTION OF BLACK SILICON in SEMICONDUCTOM single use
FABRICATION

199807468 SEMICONDUCTOR DEVICE WITH VERTICAL TRANSISTOR AND  singla uga
BURIEDWORD LINE

198807471 METHOD FOR THE MEASUBEMENT OF DOPANT single use
CONCENTRATIONSIN THE DIIFT RECGION OF CERTAIN
SEMICONDLICTOR DEVICES

Disse Liste enthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1999 aufyefihren Schiuzrechstamiien,  CPCIC

Soita 148 von 186
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Kurzlassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anilage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aufgetihre Schutzrechte gelten als mit Wirkung zum 1. Apedl 1989 von SAG i IFX elngebiracht,

1899807472 METHOD FOR MEASUREMENT OF MINORITY CARRIER single use
DIFFUSION LENGTHAND MINORITY CARRIER LIFETIME in
SEMICONDUCTOR DEVICES

199807473 ARRANGEMENT FOM CONTROLLING VOLTAGE GENERATORS in single use
MULTFVOLTAGE-GENERATOR CHIFS SUCH AS DHAMS

199807474 METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING MEASUREMENT single use

EBROR FOR
188807475  IMPROVED CONTROLLABILITY OF A BURIED DEVICE LAYER single Lse
199807476 IMPFROVED DEVICE INTERCONNECTION single use

189980747T METHQD AND AFFARATUS HAVING IMPROVED CONTROL OF A single use
BURIEDETRAP in TRENCH CAPACITORS

199807482 IMPRCOVED DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY CIRCUIT AND  single use
METHODS THEREFOR

199807487 NON-DESTRUCTIVE METHOD AND DEVICE FOR MEASURING single use
THE DEPTHOF A BURIED INTERFACE

199807491 A TRENCH CAPACITOR WITH ISQLATION COLLAR single use
807492 TRENCH CAPACITOR WITH EP BURIED LAYER single use
199807498 Optical Sensor For Detecting An Chotruction single use
199807601 FAEMOVAL OF POST-RIE POLYMER ON AL/CU METAL (LINE single use
199807503 PERIPHERAL DEVICE WITH ACCESS CONTROL single tse
199807507 APPARATUS WITH CONTEXT SWITCGHING CAPABILITY single use
199807508 METHOD AND APPARATLUS FOR PERFORMING SHIFT single usa

OPERATIONS ON PACKEDDATA
199807520 STACK CAPACITOR WITH IMPROVED PLUG CONDUCTIVITY single use

199807537 HIGH THROUGHFUT AL-CU THIN FILM SPUTTERING PROCESS single use
ON SMALLCONTACT VIA FOR MANUFACTURABLE BEOL WIRING

199807539 OEEP TRENCH CAPACITOR single use
199807540 SEMICONDLUCTORS HAVING DEFECT DENLUDED ZONES single use
198807541 INTEGRATED CIRCUHT WITH IMPROVED OFF CHIP DRIVERS singlie use
199807542 CLOCK LATENCY COMPRENBATION CIRCUIT FOR DDA TIMING singlg use
199807543 MULTIMEDIA AUTOMATIC CALL DISTRIBUTION SYSTEM single use

199807544 PULL UP/PULL DOWRN LOQGIC FOR HOLDING A DEFINED VALUE  singhe use
DURINGPOWER DOWMN MODE

19980546 VERTICAL DEVICE FORMED ADJACENT TO A WORLDLUINE single use
SIDEWALLAND METHOD FOR EMICONDUCTOR GRIFS

199807549 ULTRA COMPACT DRAM CELL AND METHOD OF MAKING single use

199807552 HIGH DENSITY PLASMA CVD PROCESS FOR MAKING single tse
DIELECTRIC ANTLREFLECTIVE COATINGS

199807553 MEMORY WITH REDUCED WIRE CONNECTIONS singla uso

Diese Liste enthilt die Im Nachirag vom 1. Jun! 1999 aufgetihrten Schutzrechisfamiiien, CPCIC

karrigiarnt um den Nachag vom 20, Dazermber 2001, Belte 149 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Antage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Avinetihne Schutrrecins gelen als mit Widosng zum 1. Aprll 1899 von SAG In IFX singebracht.

199807554 OVERLAY MEASUREMENT TECHNIQUE USING MOIRE single uge
PATTERNS

199807556 SEMICONDUCTOR DEVICES single uge

199807857 FHASE SHIFT MAGK AND METHOQDS OF MANUFAGCTURE single use

193807558 SEMICONDUCTOR METALIZATION SYSTEM AND METHOD single usa

198807565 SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOQD single use

19980758686 LOCK ABRBANGEMENT FOR A CALABRATED ODL In DDR SDRAM  single use
AEELICATIONS

199807568 SEMICONDUCTOR FUSE singie use

199807570 SELF-ALIGNED FORMATION AND METHOD FOR single use
SEMICONDLUICTORS

199807573 AN IMPROVED SAC PROCESS FLOW METHOD USING AN singie use
ISQLATION SPACER

199807574 SYSTEM AND METHOD FOR OPTICALLY MEASURING single use
DIELECTRIC TRICKNESSIN SEMICONDUCTOR DEVICES

199807878 (LOW LEAKAGE L.OW CAPACITANGE (SOL TAION MATERIAL single yse

199807578 AN INTERLEAVED SENSE AMPLIFIER WITH A SINGLE-SIDED single use
PRECHARGEREVICE

199807579 TRENCH CAPACITOR single usea

129807580 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING METHOD single use

199807584 SEMICONDUCTOR STRUCTURE INCLUDING A CONDUCTIVE single use
FUSE AND PROCESSFO FABRICATION THEROF

199607586 LOW-RESISTANCE SALICIDE FILL FOR TRENCH CAPACITORS single use
199807587 OEEP TRENCH-BASED DRAM AND METHOD OF FABRICATING single use

1898075688 A CVD/PVD METHOD OF FILING STRUCTURES USING single use
DISCONTINOUSCVD A1 LINER

1998075896 METHOD FOR PEMFORMING INTER.-FREQUENCY SEARCH in single use
THE COMA SYSTEM

199807600 TEST VECTOR VERIFICATION SYSTEM single use
199807607 FREVENTION QF PHOTORESIST FOISOUNING FEROM single use
DIELECTRICANTI REFLZCTIVE COATING in SCMICONTUCTOR

FABRICATION

199807608 SILICON QXYNITRIDE CAP FOR FLOURINATED SILICATE GLABS  single use
FILMIN INTERMETAL DIELECTRIC SEMICONDUCTOR

FABRICATION
1949807610 PERIPHERAL CONTROL FROCESSORK singie use
189807612 MEMOURY AUTIVATION DEVICES AND METHODES single use
1898807618 TAPCRED ELECTRODE FOR STACKED CAPACITOR singte use
199807620 RECISE QVERLAY CONTROL IN SCAN-TYPE EXPOSURE gingie use
TYSTEMS
Diese Liste enthilt die im Machtrag vom 1. Juni 1999 aufgetinrien Schutzrechwstamilen,  CPCIC
korrigiert urn den Nachirag vom 20. Bazermber 2001, Seite 150 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use} und D3 (dual use) Schutzrechte
Audgetiheta Schulzrechie gelten als mit Wirkung zum 1. Aprl 1999 von SAG in 1EX eingebracht,
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199807621 APPARATUS AND METHOD FOR FORMING CONTROLLED DEEP  single use
TRENCHTOP ISOLATION LAYERS

199807622 ASYSTEM AND METHOD FOR A PREAMPLIFIER WRITE CIRCUIT single use
WITHREDUCED RISE/FALLTIME

199807626 SEMICONDUCTOR STRUCTURES AND MANUFACTURING single une
METHODE

199807628 METHODS TO CONTROL THE TRESHQLD VOLTAGE OF A DEEP  single use
THENCH CORNERDEVICE

199807629 TIMING OF WORLDLINE ACTIVATION FOR OC BURN-IN OF A singlo use
DRAMWITH THE SELF REFRESH

199807632 ORAM CAPACITOR STRAF singla use

188807633 MICROCONTROLLER WITH FLEXIBLE INTERFACE TO single use
EXTERMAL DEVICES

198807634 LOGIC TO ENABLE/DISABLE A CLOCK GENERATOR IN A single use
SECURE WAY

198807636 ELECTRICAL FUSES WITH TIGHT PITCHES AND METHOQD OF single use
FABRICATIONIN SEMICONDUCTORS

198807641 DATA PROCESSING UNIT FOR EXECUTING INSTRUCTIONS OF  single use
DHFFERENTLENGTH

199807852 COMBINED PREANNEAL/OXIDATION STEP USING RAPID single use
THERMAL PROCESSING

19807889 METALLIZATION ETCHING TECHNIQUES FOR REQUCING POST- single use
ETCH CORRQSIONOF METAL LINES

1988078682 COMPOSITION AND METHOO FOR REDUCING DISHING in single use
PATTERNEDMETAIL, DURING CMP PROCESS
198807863 METHQD AND SYSTEM FOR RELIABLY INDICATING TEST single uae

RESULTS DURINGA SELF-CHECK OPERATION
199807864 WORDLINE DRIVER CIRCUIT USING RING-SHAPED DEVICES single use
199807870 EMULATION PACKAGE AND METHOD FOR MANUFACTURING single use

THE SAME
199807872 6 1/4 FZ DRAM-CELL BTRUCTURE WITH FOUR NODES FER single use
BITLINE-STUDAND TWO TOPOLOGICAL WORDLIME LEVELS
19980873 STACKED CAPACITATOR MEMORY CELL AND METHOD OF single use
FABRICATION
199807874 DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY LAYQUT single yso
199807878 METHOD OF ENHANCING SEMICONDUCTOR WAFER RELEASE  singlo use
199807877 AMEMORY CELL WITH A STACKED CAPACGITOR single use
199807878 MEMORY CELL WITH TRENGH CAPACITQR single use

199807882 SYSTEM AND METHOD FOR LOW FOWER START-UP CIRCUIT  single use
FOR BAMDGAPYOLTAGE BREFEBENCE

199807897 PIPELINED ARBITRATION SYSTEM AND METHOD singic usc

Diese Liste enthalt dle im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefiihrien Schutzrechtstamilen, CPCIC

karrigiart um dan Nachtrag vom 20, Dezaraber 2001, Seita 151 van 186
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199807900 INTEGHATED CHIP DUMMY TRENCH PATTERNS TO EASE single use
TRENCH ETCHPROQCESS DEVELOFPMENT

THIEO07901  Improved-Reliability Damascene interconnecis And Frocegs OI single use
Manufacture

199807302 METHOD FOR OQPTIMIZING THE CONTROL QF METAL CMF single use
PROCESSES

198807903 INTEGRATION SCHEME ENHANCING DEEP TRENCH single use
CAPACITANCE INSEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCINT
DEVICES

199807907 PROGRAMMABLE JTAG NETWORK ARCHITECTURE TO single use
SUPFORT PORFPRIETARYLEBUG PROTCQCOL

199807911 METHOD FOR FABRICATING TRANSISTORS single use

18580914 QYNAMIG DATA PREFETCHING BASED ON PROGRAM single use
COUNTER AND ADDRESSINGMODE

199807915 FUSE LAYQUT FOR IMPROVED FUSE BLOQW PRQCESS WINDOW single use

1599807919 DATA PROCESSING UNIT WITH COPROCESSOR INTERFACE aingle uge

199307321 QATA PRQUESSING DEVICE WITH MEMOMY COUPLING UNIT single use

199807924  IN-SITU MEASUREMENT METHOD AND AFFARATUS FOR single use
SEMICONDLCTORPROCESSING

199807828 Rutile Diefectric Material For Semiconductor Davices single use

199807929 DRAM WITH STACKED CAPACITOR AND BURIED WORLD LINE  singlc use

14880936 IMPROVED DELAY LOCK LOOR single use

193807938 INTEGRATED CHANNEL INDIVIDUAL A TO MU AND MU TO A single use
LAW CONVERGSIONIN DIGITAL ECHO CHANNELING

1886807842 FORWARD LINK INTER-GENERATION SOFT HANDOFF single uze
BETWEEN 2GAND 3G CDMA SYSTEMS

1959807948 MEASUREMENT SYSTEM AND METHOD FOR MEASURING single use
CRITICAL DIMEMSIONSUSING BELUPSOMETRY

193507949 The Effects Of Cleanliness Of The Titanium Under And Qver Layers  single use
On The Reliabilily And Functionatity Of Aluminum Interconnects

199807852 Slotted Damascene Lines as Low Raeistive Wiring Lings for singlo use
Integrated Circuit

1998079585 METHOD AND APPARATUS FOR PREVENTING FORMATION OF  single use
BLACK SILICONON EDGES OF WAFEZRS

199807956  DISTRIBUTED BLOCK REDUNDANCY FOR MEMORY DEVICES singhe use

199807957 EXTENDED TRENCH FOR PREVENTING INTESACTION single use
BEETWEEN COMPONENTSOF STAGCKED CAPACITORS

199807866 METHODS FOR ENHANCING THE METAL REMOVAL RATE singte use
DURING THECHEMICAL-MECHANICAL POLISHING PROGESS OF
A SERMICONDUCTOR

199807367  Adjustable Strength Driver Cireuit And Method Of Adjustment single uge

Disse |iste enthlt dis im Nachtrag vorn 1. Juni 1999 avfgefihnien Schutzrechtsfamilien.  GPCIC
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MORRIZON FOERSTER
fiRWiaY P Iafait)

T03 TEO TTVT
LY WAV RV}

COMPANY :C/0 MORRISBON AND FOERSTER LLW

03/19/2010 1556 FAX

w1 LAOL /A Lol

21 JONATHAN BOCHKMAN

Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (singlo use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Auigetihrs: Schutcmechte gelten ate mit Wirkung zum 1. Apel 1889 vor SAG i IFX wingatuaoht,

@ 181/253

I'ad our'ver

199807970 Reduced Diffusion OF A Mobile Specio From A Malal Oxide Ceramic

into The Substrate

METHOD AND APPARATUS FOR FARALLEL REDUNDANGCY
INGEMICONDUCTOR MEMORIES

METHQD FOR FORMING THE GATE OXIDE OF METAL-OXIDE-
SEMICONDUCTON DEVICES

Semiconductor Davice And Manufacturing Method
improved CD Control

Interconnects With Increased Elactromigration Lifetime
DYMNAMIC HANDOM ACCESS MEMORY

Uittra-thin Sificon Mitride/Oxynitride Diffusion Barrigrs For Controlled
Bopant Qutdiffusion

Deep DIVOT Masgk For Enhanced Buried-Channe! PFET Performance
And Reliabitity

Verfahren zum Synchronisieren giner elektronischen Einrichtung
zurFunktionsueberwachung girnes Mikroprozessors sowie
alekironizcheiinnchiung zur Durchiuehrung des Vedahrens

Verfahren und Varrichtung zur Konvertierung von Bilddatenbloecken
in Bildzetter,

Verfahren zur Verbesserung dor aktustischen Aueckhoerdaempfung
inFratgprechainrichtungen

Flaechiger Tracgar mit ainer Anzeigesinrichtung
An apparatus for and a mothod of executing instructions of aprogram

Cafgniraeger zum kontakliosen Emplangen von
ampitudenmodullertenSignalen

Haibloitarbaualement ung Verfahren zu degsen Herstallung
Verfahren zur Heratellung eingr mit Fluor belegienHaibleiteraberfiache

Verfahrer zur Abscheldung eines Matalls auf eine Oberflaeche
einesSubstrats

BECOVERY OF FORMING GAS ANNEALED FERRQELECTRICS
BY LOW TEMPERATUREANNEALING in AN INERT GAS

Anordnung zur optischen (sefation mehrerer Lichiwetlienleiler
SQl-Malbleiteranordnung und Verlahren zur Herstellung derseiben

Verfahren und Vorrichtung zum nasschemischen Aatzen baw.
Reinigenvon Halbleiterwale

Lateraler (GET in SO-Bauweise und Verfahren zur Hersteliung
Statizcher Frequenzteiler mit umschaitbarem Tellerverhaetinis,

Akguigitionsverfahren und Anardnung zur Durchiuehrung
desVerfanrens

199807978

199807379

193807981
193607382
199807983
199807984
199807985

199807886

192808001

198808003

198808006

139808007
199808011
199808017

199808026

1956008029
199808033

184808034

199808035
193808041
199808044

199808050
199808051
199808059

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1969 aufgefihrter Schutzrechtsfamilien,

karrigiort um dan Nachtrag vom 20, Dezamber 2001,

singhe uge
single use
single use

single use
single use
single use
single use
singie use

gingle use

single use

dual uze
dual use

singla use
single use
single use

gingle uze
single use
single use

single use

single use
single use
single use

single Lse
dual use
dual yse

PATENT
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159808060 Akguisitionsverdahren und Vorrichliung zur Durchfughsung dual use
ties erfahrens

199808061 Speicharanordnung aus enar Vielzahl von rasisitivenferrosiaktrischen single use
Speicherzelien

1998008062 Hesistive ferroelekinache Speicherzelle single use

199208083 Speicheranordnung aus einer Vielzahl von resistivenierroelekirischen  single use
Speicherzeiten

199808064 Integriere aelekironische Schaliung und Verfahren zum Versehangingr single use
integriarien slakironischen Schaltung mit Anschluassen

199808065 (coitorbaknrafimon, Platine mit Leiterbahnrahmen und Verfahren dual use
zurHersielung omes Leoitarpahnrahmens

199808066 Inteqrierte Schaliungsanordnung und Verfahren zu deren Herateliung  single use

199808068 RECOVERY OF FORMING GAS ANNEALED FERROELECTRICS single use
BY ELECTRICAIL

199808069 SBauglornent mit wenigslans ainer intagriarten dual uge
elakironizchenSehaltung und Verfarnren zur Herstellung des
Bauclementes

199808071 Verfahren zur Herstellung einer Quantenpunktvertaiiung single use

sutHalbleitermalarial sowie Haibieitarkoarper und
Cluantenpunkilasermit einer solchen Veriailung

193808082 ABZUGSVORRICHTUNG single use

199808083 Scaled Impedance Replica For Echo Attenuatian in aingle use
Dighal Transmission Systems

199808087 Speichersystem singie use

1998068091  Tracking-Verfahren und Anardnung zur Durchfuehrung des dual use
Vorfahroens

189808094 Verfahren zur Entzermung eines Farbfarnsehsignals single use

189808086 Elokironischa Schaltungsanordnung single use

199808088 Falbieiter-Schaliungsanardnung single yse

1899808100 Halbleiterbauelement mit gitterfehlangepasstenMalbleitermaterialien  single use

199808104 Verfahren zur Herstellung cings Chipmoduls sowie in single use
giesemveriahren eingotzbare Kompononten

1994808145 Verfahren und Anordnung zur Minimisrung dual use

desAuviokorrelationsishiers bel der Demodulatior
elnesSprelzspekirum-Signals unter Mehrwegeausbreitung

1949808107 Konfigurierbarer Hardware-Rlock single use
199808109 Verfahren zum Konfigurieren eines konfigurierbaren Hardware-Blocks single use
199808110 Programmygestevarts Enheit single use
199808111 Schaltungsanordnung zur Generierung einer Referenzspannung single use

tugrdas Auslesen eings ferroelekirischen Speichers

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1898 aufgefihrten Schitrrechtsfamilien, CPCIC
korrigiert um dan Nachtreg vom 20, Dazernber 2007, Belte 154 von 186
PATENT
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Avgetiitrty Schuberechde gelina als mit Wirkung zom 1. Aprll 1999 von SAG in IFX eingabrache.

199808116 Verlahren und Vorrichlung zur Korrekiur defeider Bildpuniie dual use
einesBildsensors,
199808117  Halbleterbaueleman single use
199808118 Cherllaechenamitlierende Diodenstrahlungaquelle single use
199808120 Verfahren rum Hersleflen eines thermoelekirischen Wandlers single use
195808122 BEFEMLETRANSFORMATOR FUER FROZESSOREN single use
194808166 Verfahiran zur ASK-Damodulation und ASK-Dermodulator single use
1958086171 Schutrachicht fuer die Mikrostrukiufechnik und deren Herstellung single use
199901002 Verfahren und Verrichtung zur Fermgebung vonkaibleiteroberflaechen single use
1998071003 Halbleidterchip und Verfabren zur Herstellung single use
199901005 Signalverarbeilungseinhell fuer digilales TV-System single use
1899071008 Halbigiteranardnung mit Graehen zur Trennung von dotiertenGebieten single use
198801012 Bavelement und Verfahiren zur Herstellung eines Bauelementes dual use
1998071013  Vertahron xurm Horstellen einer integriarten alekironischenSchalturg  single use
wrd integriente elekironische Schaltung
199901015 Transporivarrichiiing aingle use
1899801016 Elakinsch programmiarbare Speicherzelienanordnung und single use
Verfabirenzu deran Herstellung
199901029 Leistungs-MOSFET single use
199601030  Integriertor Spoichar single use
199901032 Haibioiter-Speicher vorn wahifreien Zugritfstyp single use
199901033 Schaftlager single use
199907034 Vertikalregonator-Laserdiode mit optimierier akliver Flaache single use
198901037 Area Pofishing single use
199901038 Microelectronic Sfructure single use
189801040 Foerdersysiem single use
199501043  Schraib-/Lesearchitekiur lusr MRAM. single use
199901045 Verfahren 2um Strukturieren einar Schicht single uso
199901046  Verfahren und Anardnung zur Verifikation efnes Layouts single use
sinerntegrierien Schaltung rmit Hille eines Rechners sowie
dessenAravendung zur Merstellung ainer integrienen Schalung.
199801049 Varfatven zur Heparatur von defekten Spaicharzellan singla uze
einasintegrierien Hatbleiterspeichers
199901050 Teilnphmersoltiger Leitungsabschiussbaustein einesiSON- dual use
Kommunikationssystems mil erweitarten Leistungsmerkmalen
199801065 Halbleiterbauelement und Verfahren zu deasen Mersteflung single use
1989901056 Integrierbare Schalung «ur aulomatischen Verstaerkungsregelung single use
(AGC -« Automatic Gain Comtrol)
Diese Liste enthait die im Nachirag vorm 1, Juni 1598 aufgefihrien Schutzrechistamiion, 7 &pE i

korrigiart um dan Nachtiag vem 20, Dezombar 2001 . Seito 155 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (slngle use) und D3 (dua!l use) Schutzrechte

Autgefiihrte Schutrnschie golteo ate ot Wik 2o 1, Apell 1999 von SAG In IFX elngebracht.

164/253
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193801057 Schalungsanordnung zur Signalisierung in

Telgkommunikationznetzen

Integriers Malbleiterschaliung und Verlahren
2urFunktionsuevemivefung von Pad-Zellen

Leisiungshaibleter-Madul mit integrierter Fluessigkeilskuehiung

Schalungsanordnung zum Bilden des Abschiugses einer
angiogenTeilnenmereitung

Randabschiuss fuer gin Halbieiterbauelament, Schotiky-Diode
ritainam Randabachiuss und Varighran xur Herstaliung
ainerSchottky-Diode

Clakironisches Bavelemeant und Verwendung einer darin
snthatenenSohutzstrukiuy

Varfahran und Vorrichtung zur Cecadirrung vor Faltlungscodes
Qszilatorschaliung mit einem Schwingquarz

Clektroniacher Phasanrggelkreis (PLL)

Haibleiterbayelemeant mit Chip-on-Chip-Autbau

Varrichtung und Verfahren zur Erzeugung elekirischer Impuise
Leistungatrangisiomnardnung mit hohor Spannungsfestigket
Verfahren zur Verbesserung der Erkennbarkeit von Aligrimentmarken
Integrierter Speicher und antsprechendes Belriebsvarfahren
integrierter 3peicher

Intagricrtar Spolehar mit segmaentioner Worthaltumg

Verfahren zur Verbesserung der Glualitaet von Meataffeitbahnen
aufHableitersirukturen

Varfahren zur Herstelfung von Strukturen auf der Qbartlaeche
sinesHalbleiterwalers

Vorrichtung und Verfahren zur nachiraeglichen Erzeugung
gingmiaderohrmigen Yerbindung in einem Halbloilorbauvsiomont sowio
ginveriahren zur Mersietiung dieser Vorremung.

Hontaktioses Datenueberiragungssyatem und Verfahren
zurkontaktiosen Datanuaberiragung

intagriede Schaltung

Verfahren zur kontaktiosen Datenuebertragung und Transponder
fuereln Kontaklloses Datanuobarragungssystem

Hersteltverfahren fucr einen (solationsgrabon unter Verwendungeiner
Hitfagchicht

Halbleitarvorrichtung mit Mehrfachdistekirikam

Ferroelekirischer Halbleiterspeicher vom wahifreien
Zugriffstyp(FRAM) und Verfahran zum Auslasen

integrierter Speichar mit gicbalen Datenleilungen

193907053

199901060
199901061

1999071063

199801065

198901073
199901076
199901077
193901089
199901094
199901087
199901101
199901103
192907104
198901107
199901108

199991111

199901112

199907119

1899901121
1899901124

199901125

1988401128
1999071131

198901139

Digse Liste erthitlt die im Nachtrag vom 1. Juni 1899 aufgefihrten Schutzrechtsfamilien.

karrigiant um dan Nachtrag vom 20. Deramber 2001,

single use
gingle uge

gingle uae
dual use

single use

single use

dual use

single uso
single use
single use
single use
single use
single use
single use
single use
single use
single use

single use

single use

cual use

single use
dual use

single use

single use
single use

single uge

PATENT
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (slngle use) und D3 (dual use) Schutzrachta

Attt ie Schutemcetde goleo ate mit Wikkung zum 1. Apcd 1999 von SAG In IEX, eingabracht.

1998901147 Mikroelektronische Struktur gingle use

199901142 1GET mit verbessarter Durchlassspannung ulngle use

199301144  Spannungsraglor singla use

199901147 Verfatiran und Schaltung zur Kompensationssteuerung duai uge
vonOffsatspannungen einer in einem Schaltungsbaustain
integriedenFunkemplangsschaltung

199901148 Verfatren und Schaltung zur Kompensationssteuorung dual uza
vonQifsetspannungan gngr in oinam Sohaltlungsbaustain
intagriorneonFunkemplangsschaltung

193901152 Verfahren zur Funiklionsueberpruefung von Speicherzelien single use
einesintegrierien Halbleiterspeichers

199901153 Temperaturgeschuetzter Halbleiterschalter dual use

199901156  Vearfabren zur Herstellung elner integrierten Schaltungsanordnung single use

199801168 Komparatorsehaltung single usc

199301168 Verfahren und Vorrichtung zur gemeinsamen Darstefiung singie use
wenigstenseiner ersten und zweiten Bildfolge in einem Gesamtbild

199901170 Halbleierbauelement mit einem Chiptrasger mit Qeffrungen single wae
ZurKonakiorung

199901177 MiKroprozessor und Varfalren zur Adressierung in single use
einemMikroprozessnt

129901178 Sprachstederungssystem single use

199901190 Clekirische Toststruktur auf einem Halbleiteraubsatrat single use
undTasiverfahran

199801191 Verfahren zur Oetektion von Filatiosnen dual use

199801192  Halbtelterstruktur mit einer Leiltbahn single use

199907208 Halbleilerspeicher mit Speicharbagnken single Lse

199901209  1GET mil PN-tsolation single uce

199801214 Erwalterts Tondenzsetouerung als Bestandtail oiner dual use
digimienAdapiionsrueckkoppiing in POM Equalizerstrukiuren
zuritoerunterdrueckung niederfroquentmodulierter Stoereinfluesse
auidem Eingangssigriat.

1994901216 Michilineare Echokompensation bei DMT-Systemen dual use

199901218 Verfahren und Einrichiung zur Enizerrung und Decadierung dual use
sinasiaiensignals

1898071278 Verfahren zur Entfernung von Matarial van ainer Oberflaecha singla use

198901221 Verfahren und Schaltungsanordnung zur Nachsynchronisation dual use
einesTakisignals

199901223  Verfahren und Vorrichiung zum Barachnen ainer dual yse
diskretenorthogonalon Trangiormation wie FFT oder IFFT

199801235 Integrierte Halblelterspeicheranordnung mit Sefbstpufferunp single use
vonVersorgungsspannungen

Diese Liste enthait die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefinien Schutzrechtsfamiien, — GRETE

kornglernt um dan Nachtreg vom 20, Dezembear 2001, Seity 157 von 186

PATENT
REEL: 024114 FRAME: 0497



@ 166/253
FaxX server

MORRISON FOERSTER
100 R Faul 1W/ /7 ngn

Y03 TEO TYIT
F L TEAYERY

03/19/2010 15:58 FAX

LERE L i

JJONATHAN DOCKMAN  COMPANY : /() MORR1ISON AND FOERSTER LLP

Kurzfassung des Einkringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Audgetlihete Schutzrochie galeo sl mit Wikkuong zom 1. Apell 19899 vor SAG in 1FX singebracht,

199901238 Decoder-Anschiussanordnung fuer Speicherchips mil gingle use
langen Bitleitungen
199901239  Verfahren zum Merstellon ainar DRAM-Zelle mit single uso
einemGrabenkondensaior
198301241 Verfahren zur wahiweisen Nutzung giner in ginem dual uge
hochinlegrerenSender/Emplaanger! T ransceiver)-
Schallungsbaustein internvorhandanen oder einer extemen HFE-FPLL-
chaltung
199801242 Verzoegeryngsschaltung dual use
199901245  Integriorty Halbleiterschattungsanordnung mit single use
stabiisiarienLeiterbannen
199901246 Verfahren zum Herstelen einer integrierten elektronischenSchaftung  single use
und integriere slekironische Schaitung
198901248 Verfahren zum Betrieb einer Speicherzelienanordnung single use
mitsetbatverstaerkenden dynamischen Speicherzellen.
189801251  Verfahren xum Einstefian dar Durchbruchapannung ¢ines Thyristors  single use
199901254 Verlahirgn und Einrichlung zur Buchstabiererkennung dugl use
199901256 Treiberschaltung dual use
199901261 Schaltungsanordnung zur ginsteltbaren Verzoegerung eines dual use
cignalenSiygnals
199901262 Minfaturisiorter Kondensator mit single uso
Festkoorperdicloktrikum, insbosondere fuer intogriorte
Halbleiterspeicher, zurm BeispietDRAMs und Verfahren der
Herstellung eines solchen,
1898901267 Schaltung zur gerneinsamen Uesbertragung von Sprache und Datan  dusl uss
uebereine Telefonlgitung
1999901268 Halblaiterspeicheranordnung mit Dummy-Bauelementen auf durch- single use
gezogenen Ditfusionsgebiaten
1999071269 Leseverstaerkeranordnung mit verschmolzenen Diffusionsgebiaten single use
undvertgiltem Trelbersysiem
199901270 Verfahren zum Herstellen eines integricrten single use
elekironizchenBaustamentes und intergrienes elekironisches
Bauslernent
199901271 Verfahren zur Herstellung einos integrienen Schaltkreisas singie use
1999931273 MIKROQCOMPUTER dual use
1998279 Halbleiterspeicheranardnung mit Bitleitungs-Twist single use
199901283 Integrierter Speicher single use
1399073295 Nichtlineare Echokompensation bel DMT-Systaman dual uze
198801315 Vertikalresonator-Laserdiode mit einor lichtabsomieranden Schicht single use
189901316  Vertikalresonator-Laserdiode mit kleiner Aperturoeffnung single use
199901318  Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Hersteliung. singhe use
Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1988 aufgefinren Schutzrechsfamiien, ™ EpG i

karrigiart urmn dan Nachirag vom 20, Dezermnbor 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (slngle use) und D3 (dual use) Schutzrechte

“Tninas

Autgetithrie Schutrechte geltern ale mit Wikuog zum 1. Apdl 1989 von SAG In 1EX elinguebeackt.
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199801319  Verfahren zur Montage eines Halbieiterchips aul einer
Tragschichtzowie Vorrichtung zur Durchluehrung des Verdahrens

199901320 Speicherzellenangrdnung und Verlahran zu deren Hersteliung.

189801321  Verfahren zur Kompensation von Stoerungen bet einem mil
DiskraterMulliton-Modulation erzeugten Signal und
Schaltungsanerdnung zurDurchluehrung des Verfatirens

199901328 Anordnung und Verfahren zurn Ermitieln, ob der Zaehlstang
eineslaghlers eingr votbestimmien Zaehistand erreicht hat oder mcht

199901327 Verfehren zur Horstellung einer MOS-Transisiorsirukiur miterhaehieor
Bodyieitfaghighkelt

199901329 Analfog-Oigitak-Wandier

1899901330 Verfahren zur Verbesserung thermischer Prozessschrifte

199901335 Symmaetrischer Thyristor mit verringerier Dicke
undHersietiungsverianren dafuer

199901336 Leistungshalbleilermodul

1853801338 Stromgesieuerie Schaltsiufe fuer Digitalschallungen

199901346 Verfahren 2ur Herstellung eines Bodygebiates fuer eing vertikalaMOS-
Transigtoranordnung mit verringenem
sporitigchemEinschaltwidesrstand

199901347  Mikroglekironische Struktur

199901352 Verfahren und Schaltungaanerdnurky zur Sild-in-Biid- Enblendung

199901356  Ladungspumpenschaliung (Charge Pump) in einer
eiskiischenPhasenragelschleifa (PLL)

199901357 Integriente Schaltung zur Erzeugung zweier Ausgangstakte mitzeitlich
nicht ueberlappenden Fagain

199901358 Verfatiron zur Bildeinblendung

189801359 Ladungepumpenschallung (Charge Pump)

1998901360  Verslaerkerschaltvorrichiung

199901361 Varstasrkerschalivorrichtung

193901366  Ancordnung und Verfahren zum Testan mikrormaechanisch
harstalibarerfauelementatrukturan

199901387 Halbleller-Festwerspeicheranordnung mit Substratkontadkd
undPaolysilizium-Ueberbrueckungszelle

199901389 Programmgestevere Einheil

1999071390  Kempensationsschaltung fuer Troiborschaltungen

189801392 Schaltungsanordnung zurm stoerungsireien initialisieren vonDelay-
Locked-L oop-Sohaliungen mit Fast-l.ock

199901399 Grabenisalation fuer elektrisch akiive Bavuglementa

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1800 autgetihiten Schutzrechistamiien,

karrigiart um daen Nachirag vom 20, Dazembar 2009,

dual use

singie use
cual use

dual ysme
single use

dual use
single use
dual yse

single use
dual use
single use

single use
dual use
single use

single use

dual use
single use
dual use
dual use
single use

single use

dual use
duial use
dual use

single use
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrachte
Ao tdtrte Schutzmechte gelen als mit Widiung zum 1, Aol 1899 win SAG I IEX, eligateacht.

1989N 407  integrierte Schaltungsanordnung, dig eine in vinem single use
Substralvergrabene leitende Struklur urmlasst, dig mil sinermn Gebieat
cesBubstrats elekirisen verounden g1, und Verdahren xu
deranPersteliung

199901209 ORAM-Zeflenanordnung und Verfahren zur deren MHersteifung aingle uag

199901410  Verfahren zur Horstellung einer mikroelektronischen Struktur single yne

199901414 Leseverstaerkeranordnung mit Feldelfekitransgistor mit single use
kurzerkanallaenge und einstelbarer Birsatzspannung

199901437 METHOD FOR FILING GAPS ON A SEMICONDUCTOR WAFER single use

199901440 Cachen kurzer Frogrammschieifen innerhally eines instruktions-FIFOs duai use

199901445 Varfafren zur Farbkantenverbesseruny beal einer Bifdainbiendung duat use

199901448 Multiplexer-Bus mit lokalen Bus-Knhotan duai use

199901449  Vorrichtung und Verfahren fuer dan eingebauten Selbsttest dual use
sinaratekironisthen Schaitung

199901456 Bauelement und Verfahren zur Hersieflung des Bauelementes singie use

199901468  Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Hersteliung single use

198901472  Vorrichtung zurm Hallern eines Teils und Anwendung der Vorrichiung  single use

199901479 Intogriore Schaltung mit zwel Transistoren single use
unterschiedlichenleitungatyps

1899901488 Integrierter Speichar mil mit seinen Speicherzallan single uso
verbundenenPlattenigitungen

1995801489 Frequenzsynthesizer single use

199907490 Integrierier Speicher mit Speicherzellen und Referenzzellen singie use
sowieBetriobaverahren fugr cinen solchen Spelcher

199901492  Integrierler Speicher mil Speicherzellen und Heferenzzellen single use
undemsprachendes Betriebsvertahren

1899801494 Vorrichtung und Verahren zur Detektion eines Werkstueckes ineiner  dual use
auvtomatischsen Bearbeitungsvordchiung

1989801497  Integrierter Spelcher mi Speicharzellen, die [e einenferrcaiakiischan  singlo uso
Spelchertransistor aulwaisan

1499801488 MOID-Transistorstrukiur mit einer Trench-Gate-iekirode und single uge
ainamvernngerien spezifischen Einschattwiderstand und Verfahren
zurHersiehiung einer MOS-Transistorstruktur

195501501  Mikroprozessor singie useo

1988901698 Anlage zur Fonigung von Halbleiterprodukian single uso

199901515  Aniage zur Fertigung von Halbfeiterprodukten single use

1939801578 Belriehaverfahren fuer einen infegrierten Speicher mitheschreibbaran  single use
Speicharzelien und emsprachender integrienerSpeicher

TRE801522  Anlage zur Bearbeilung von Wafern single use

1988901626 Manipulationssichere integriente Schaltung single Lse

Diese Liste enthalt dis Im Nachtrag vom 1. Juni 1699 aufgetihiten Schutzrechistamilion,
korrigiart urm dan Nachirag vom 20. Dezermber 2001,
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX

Aniage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrachte
Autgefilhrte Schutzeechts goline abe rodt Widiesy 2ore 1. Aped 19849 wan SAG In 1EX ainoebracht.

LR LR ILTR L

199801441 Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Harstelfung single use

199901557  Vorrichlung zur Bowortung der Zellenwiderstaende in elnem singie uso
riaghetoresistiven Speicher,

199901552 Vorrichtung zur Bowertung Jder Zellenwiderstaende in einem single use
rmagnetoresistiven Speicher.

199901558 Speicherzellenanardnung und Verfahren xu deren Herstellung single use

1999015860 Varfatiren zum Ueberragen von Dalen dual use

199901568 Varfahren zur Herstellung einer Vorrichiung zum elektrischen single use
Anschiliensen enes Halbisterbauelemeants an eine
Morntageoberliaeche und derartige Vorrichtung

199901572  Integrierter Schaltkreds mit Schutzachicht single use

189901875 Inlegrerter Speicher, dessen Speicherzellen mit Flattenieitungen single use
verbunden sind

199901581 Verfahren zur Frozessierung @iner monokristaflingn Hafbiaiterscheibe  single use
und teilweise prozessierte Halbleterscheibe

1898901590 VEHBESSERUNG DES ENCAFSULANT-FLUSESES BEIM singie use
FEGADURCH OPTIMIERTE GESTALTUNG DER ABSTANDHALTER

189901594 ON CHIF EMV ABSCHIRMUNG VON ICS cual use

198801695 Linearsierungstechnik fuor schnolle Spannungs-Strom-Wandler sirgle use

199901596 FFS BEFEML single use

189501603 $JN§EULIERUNGSVEHFAHHEN VON GEMHAEUSEN IN TAPE-MON-  dusl use

A

199901608 KALIBRIERUNGSVERFAHHEEN ZUR UNTERDRUECKUNG single use
VONGLEICHTAKTANTEILEN BEI TRANSFORMATORLOSER
ERIEU...

199901607 IFACH/TFACH-BANDNUTZUNG DES [OKALOSZILLATORS single use
INDUAL BAND TRANGCEIFERN FUER DEN MOBILFUNK

189901608 SCHREIB-/LESEMODUL ZUR MAGNETO- single use
OPFTISCHENNARFELDSPEICHERUNG

199907608 REALISERUNG VON MIKEOCHIPS MIT ANSCHLUSSFLAECHEN dual use
AN OER CHIPRUECKSEITE

199901610 Mit emor oder mehreren Verstagrkerachafungen chipintegriete single use
Stromspiegel-Spannungareferenzschaltung zur
Arbeitapuntieinaieiung

199801616 PERFORMANCE-FREUNDLICHES, LOW-POWER REDUNDANZ- dual use
KONZEPT FUER DATEM-FLASH-SPEICHER MIT MINIMALEM. ..

199901620 VERFAHRIN ZUR DARSTELLUNG EINES HALBBILDES dual uze
MITKOMPRESSION

199901624 FLYING FOUF DOOR OPENER FOR FOURP STOCKER dual use

1898901629 GEBOQSTETE [ADUNGSPUMPE MIT RUCCKSPEISUNG FUER duat use
LOWVOLTAGE / LOW POWER

Diese Liste enthait die im Nachtrag vom 1, Juni 1898 aufgetiihrien Schutzrechtstamilien, 7 EBEIE

korrigiert um gen Nachtrag vom 20, Darambar 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Audoptlibuie Schutmchde galien ale olt Widoung zom 4. Apeli 1999 von SAG InIFX elngebracht.

189807630 NETZUNTERSEFANMNUNGS EAKEMNUNG dual use

199907637 SCHALTREGLER MIT VERMINDERTER cual use
ELEKTROMAGNETISCHERABSTRAHLUNG

199901633 Halbleiterspeicher mit Speicharbaanken single use

199901634 Haibleilerspeicher varm wahlfreien Zugriffstyp mit Vorladeschariung single use

199901635 Verfatwen zur Pruefung von auf der Oberflaeche einas single usea
Haibleiterwaters herzustslienden Strukturan

193801638 MULTIPLEXVERFAHREN UUND -SCHALTUNGEN dual use
ZURANSTEUERUNG EINES CHIP-SICHERUNGSSCHILDS

199801640  Integrierte Schaltung mitl steuverbarem Spannungaregler single use

199901644 VERECINFACHTE REALISIERUNG DER ZEITLICHEN RAHMEN- dual use
SYNCHRONIGATION UND DER IDENTIFIKATION DER ZUGE..,

199901647  Schaltungsanordnung zum Bum«-In-Test eines Halbleiterbausteing sirgyte use

199901649 IMPROVMENT QF NON-VOLATILE MEMORIESS BY USING single use
WORDLINE ERASE

199901656  Hailbleiterspeicher vorm wahifreien Zugrifistyp mif in zwei Ebenen single use
grganisigrem Bussysiem

198901657 Halbleiterspeicheranordnung mit BIST gingle use

129901658 Anordnung zur Durchivehrung von Burn-in-Bohandiurgen von gingle uze

Halbleiterverrichiungen suf Watarebone

199901673 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERBESSERUNG DER KURZ-  single use
SUMLUSSFESTIGKEIT VON SCHALTNETZTEILEN

199901675 QUERSTROMFREIE LEISTUNGSSCHALTERTREBEH dunt use
199901679 SELBSTEINSCHALTENDE ZELLENSTRUKTUR ZUR single use
INTEGRATIONINTELLIGENTER FUNKTIONEN IN EINER DMOS-

LEISTUNG...
1939301681 INTEGRIERTER SOFT-LUND HARDWARETEST single uze
199901684 UNTERSTROMESKENNUNG AN EINEM LEISTUNGETRANSIETOR duni use
199901686 VERZOEGERTES EINSCHALTEN DER LADUNGSPUMPE 20K dual use

VER-BESSERUNG DER ELEKTROMAGNETISCHEN

ABSTRAMLUNG

199901680 VERBLSSEAUNG DER EMV-ABSTRAHLUNG VON QSZILLIEFEN-  dual use
DEN SCHALTUNGSTEILEN DURCH FREQUENZMODULATION

198901695 SCHALTUNGSANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM dual use
AZGLEICHEINES MEMRETUFGENM SELEKTIVEN VERSTAERKERS

199901686 VEREINFACHUNG DER IQ-SCHNITTSTELLE BE! dual use
CELLULARENSYETEMEN MIT HALBDUPLEXVERFAHREN

198901704 LOW COBT MIGH QUALITY DIGITAL GMSK FILTER dual use

189901707 SYNCHAONISATION AND CALL SETUP IN A TDMA BASED cual use

SYSTEM LEING FREQUENCY RHOBBING

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vorm 1. Juni 1999 sufgetinrien Schutzrechisfamiien, 7 8pgic
korrigiart urm dar Nachirag vom 20, Dazoamber 2001, Seite 162 von 186
PATENT
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Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetithria Schutzmchie gelten el calt Widawwy 2ora 7. Apwll 1999 vory SAG iIn IFX singebxacht.

RN AT IR Ll

1898017168 UEBERWACHUNG DER REINIGUNGEFEDER DES TOROIDAL- gingle use
ORIFICE AM BEIDEN ENDEN

199901720 LOKALE SLURRYVERSOSGUNG FUER CMP-TUNGSTEN- single use
PROZESS

19990472y STRHUKTURIERUNG VON BOTTOM-ELEKTRODEN FUER single use
KOMNDEN- SATOREN: VERSENKEN VON
PLATINSILIZIDBEREICHEN

186601733 PROGRAMMIERBARES FRACION DELAY KAMMFILTER single use

199901736 LATERALER IGBT MIT REDUZIERTEM DURCHLASSPANNUNGS-  single use
ABFALL

199901737 KEYPALD INTERFACE FOR GEM BASEBAND CHIPS dual use

199901738 KONTARKTLOGER BUTTEZOD SUBSTRATKONTAKT single use

189901751 Infegrierter Speicher mit Bitleitungen, Wortleitungen und single use
Mallenlegitungen sowie Betriebgverfahren fuer einen entsprechenden
Spaichor

1988501752 Integriorier Speicher mit an gegenucbherlicgenden Seiten cines singlg use
selienteldes angeordneten Leseverstaerkern

199901 7671 CHIPE IN PAFIER ODER FOLIEN dual use

1999017683 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANDORDNUNG ZUR dual use
TAKTESYNCHRO-NISATION BEI QAM/CAP EMPFAENGERN

199901768 BUS ALIGNMENT dual use

199801772 THERMISCHE OXIDATION VON POLYSILIZIUM, DAS BEMEITS singie use
DURCH CVD-OXID EINGEKAPSELT IST

193801775 EMPFANGSBANDSELERKTION BE! LNES dual use

199901778 Verfahren und Vorrichiung zur Sicherung elnes mehrdimensional single use
avigebauien Chipsiapels

199901783 ARCHITECTURE AND GIRCUITRY FOR COST-EFFICIENT IM- dual use
PLEMENTATION OF MULTEBIT SIGMA-DELTA DATA CONVE..

199901788 TEMPERATURABHAENGIGE SCHALTELANKENSTEUERUNG aingie use

199901790 Schaftungsanordnung zur Programnuisruty aines slektrisch single use
programmierparen Slementes

199901809 VERFAHREN ZUR COB-MONTAGE VON ELERTRONISCHEN dual use
CHIFS AUF EINER SCHALTUNGSRLATING

1899901812 VERFAHREN ZUR VORVERARBEITUNG VON SIGNALEN INEINEM dual use
EMPFAENGER MIT MEHR ALS EINEM EMPFANGSSENSOR

1899807817 DICHTELEMENT ZUM ABDICHTEN VON MOLDKAVITAETEN dual uze
AUFSTRUKTURIERTEN OBERFLAECHENM

18999071827 VERFAHREN ZUR SCHAETZUNG VON KANALPARAMETERN dual usa
MITSPREIZUNGSCODES

199901822 NIERDEROFMIGER VIMOS MIT PLANARER GATESTRUKTUR dual uge

192901823 Verfahren zur Montage eines Leadframes single use

Diass Liste enthillt die im Nachtrag vor 1. Juni 1998 alfgefitinen Schutzrechtstamiien, 7 CBETE

kovrigiort win dan Nachtrag vom 20. Dezembar 2001,
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Kurzfassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

AustgetGinte Schutzrechte golten als mit Widcang zum 1. Apcll 1999 vou SAG in FX gingabracht.
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199801825 Schaliungsanordnung zur Kontrofie von Zusiaenden einer

Speichereginrichtung

AENDERUMNGEN AM CHIF-LAYQUT ZUR ERZIELUNG
VONSTANDARD UND MIRROR PACKAGES BEI GLEIGHEN
INTER...

integrierter Speicher mit Schutzachicht und Verfahren ru dessen
Hesratetlirng

HOCHGENAUE REFERENZSTROMMESSUNG OHNE
ZUSAETZLICHESANALOGPAD ODER PADMODIFIKATIONEN
Kondensator fuer Halbleiteranordnung und Verfahren zum Herstellen
ainer digiekirischen Schich Tuer donsethan

DIREKTES PROZESSMONITORINGAONTROLLING
METHQDE LIND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG VON RBS

LINKSUND KOMPENSATION DEREN EFFEKTE FUER PCM
MODEM. ..

FAULLT TOLERANT BUS ARCHITECTURE

SOHALTUNGSANORDNUNG ZUR PROGRAMMIERUNG EINES
ELEKTRISCH PROGRAMMIERBAREN ELEMENTES

ANNEALING VON BEAM LEAD BONDUNQEN MITTELS LASER
CMOS-IC MIT INTEGRIERTER HV-ZENERDIODE

TEMPERATUR-OFTIMIERTE PROZLESSFUEMRUNG ZUR KUPFER-
BARRIERE ABSCHEIDUNG

(ntegrierter Speicher mil Redundanziunkiion

Verfatren zum Testen eines Halblefterspeichers und
Halbleiterspeicher mit Tesleinrchiung

Integrierter Speicher mit einem Referenzpotential und
Betriebaverfahren fur sinan solchen Speichar

Ausgostaliung der Form olner in Damaszanar-Technglogie aul einem
Substrat hergesieflen elakirischen Leilerbahn aus insbesondere
Kupfer an einer Btelle einer Richtungsaenderung des Verlauts dieser
Leitarbahn,

MATERIALFLUSS AUTOMATISCHE VER-UND ENTSORGUNG
VONEQUIPMENT

Varfahren zur Erzaugung ener Spaicherzellenanordnung
HOCHVOLTSCHALTER MIT UFET-REIHE ALS DRIFTSTRECKE
DOUBLE STACKED CSP-PACKAGE

JUNCTIONISQLIERTER LATERAL-MOSFET FUER HIGH-L W=
SIDE-SCHALTER

Halbgitermodul mit mehreren HMalbleiterchips und Ieitender
Verbindungen mittels flexibler Baendsr zwischen den Halbigiterchips
RANDETRUKTUR MIT FELDEPLATTEN-RINGEN

1989301829

199901832

199901833

199901837

1689901840

TH9801841

1996901842

199901844

199901847
1999918563
199901854

193901859
1989014860

199801861

199901864

199901868

199904877
199901878
189801885
199901887

1999071888

199901889

Diose Liste snthilt die im Nachirag vom 1. Juni 1999 aufgefihrten Schutzrechtsfamilisn,

korriginet um dan Nachtrag vom 20, Dezembar 2001,

single use

single use

single use
sircie Use
single use
single use
chsal usa

single use
since use

dusl use
single use
single use

single use
zingie use

single use

single use

single use

single use
single uze
dual use

single use

dual use

dual yse
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Antage D2 {gingle usa) und DI (dual use) Schutzrechte
Autgetltete Schutzechte geltan ale mit Widauryy zum 1. Aprll 1998 von SAG in IFX engebrachit.

188801890 SOUNCE- ODOWN LEISTUNGSTRANSISTOR IN AUFBAUTECHNIK  single use

198801891 INDIRERKTER VERZWEIGUNGSBEFEHL MIT LOOK-UP-TABLE dual usa

1949501892 VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR QEKONQ- dual use
MISCHEN EINBLENDUNG VON NICHT 43 FERNGSEHBILDERN. .

199901895 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR INTERATIVEN (TURBO-  dual use
YOETEKTION IN MOBILFUNKSYSTEMEN

194801896 Empfangsverfahran und Emplangseinrichtung fuer dual use
Mobilfunkanwendungen

199901897 Verfahren zur Verhinderung widerrechtlicher Eenutzung von single use
Chipkarten

199904919  Schalungsanordnung zur Reparatur ¢ines Halbleierspeichers single use

1H901920 VERBESSERUNG DER ZUVERLAESSIGKEIT VON dual use
BEAMLEADBONDUNGEN, ZB. BEI BGA

188801922 Bauelemant single use

199801523 Differenzverstacrker ainer integriertan HalbleHarschaltung single Uge

1agg0192s UMSCHALTEARE AUFLOESUNG FUER AD-UMSETZER dual use

199801927 VERFAMREN UND EINRICHTUNG ZUR FLEXIBLEN KANALCO- dual use
DIERUNG IN MOBILFUNKSYSTEMEN MIT TURBO-CODES

199201333 Integrierter Spelcher mit redundanien Einhelten von Speicherzelien single use
und Testverfahren fuer seine redundanten Einhelten

198901934 integrienar Speicher single use

1889gas PFPORTS-FLEXIBLE (O-ARCHITEKTUM FUER SYSTEMS single use
CNSILICON

189801838 CRHAQCHUNG DER ENTLUEFTUNGSMOEGSLICHKEIT dual use
WAEMRENDDES ENCAPSULIERENS DURCH EIN
MODIFIZIERTES ...

198901840  integrieter Speicher mit 2-Transistor/Z-Kondensator-Speicherzellen  singie use

159901943 Doppel-Gate-MOSFET-Transistar und Verfahren zu seiner Herstellung single use

198801970  Vorrichiung und Verfahren zur Sxiraktion physiclogischer Daten dual use

189007871 SCHUTZSCHALTUNG wingle use

199901977 INTEGRATION VON SPANNUNGSREGLERFUNKTIONEN AUF single usa
LISBSYSTEMEN UND REALISIERUNGSMOEGLICHKEITEN VON
INT..

199901981 FLASH/EEPROM MIT OXID-TITANNITRID-TITANOXID("OTTO- singie use
FLASH™

199901983 AVALANCHEFESTER TRENGH-MOS-TRANSISTOR singie use

188801886 O-FLIPFLOP single use

199901987

Intagrieter Speicher mit in Krouzungspunktan von Waortleifungen v single use

Bitlellungen angeordnetan Speicherzellan

Digse Liste enthilt die im Nachtrag vorn 1. Juni 1888 aufgefiirten Sehutmrechtsfamiion, 7 CRE IS
korrigiort um dan Nachtrag vom 20. Dazombar 2001, Soita 165 vont 166
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Antage D2 (ailngle use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetihre Schutzrechte gelten ala it Wik xura 1. Apell 1989 vor SAG la X singetiracht.
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1995901989 GROUND KEY DEDEKTION MIT UNTERDRUECKUNG VON SINUS- single use
FOERMIGEN STOERSIGNALEN

139901980 fuse fuer Halbleteranordnung single use
1998071993 Halbleiterspeicherbauslement aingle uge
199901995 Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterspeicherbauelements single yse

199802001  Ancrdnung vor Fuses be! Halbleiterstrukturen mit Cu-Matallizierung  single use

19989020040 VERWENDUNG VON ENTSCHEIDUNGEBUCHSTABEN BEI MEMM- dual uso
DEUTIGEM ERGEBNIS EINER SPRACHERKEMNNUNG

1889802006 6 3F -FLAGH MIT SELF-ALIGNED-FLOATING-GATE UNDHIGH- single uze
EPSILON-DIELEKTRIKA

199902008 Rechnaergestuetztes Verfahren zur parallelen Berachnung das single use
Arbeitsnunkies alektrischer Schallungen

1895020158 VERBCSSERUNG DER ZUVERLAESSIGKEIT VON NVM single use
ZELLENMITTELS VERKIPPTER INPLANTATIONEN

199902017 Ferpeleidrischer Trangistor und Verfahren zu dessen Herstellurig. single uge

199902018 Ferrpelokirischer Transistor und Verfahren zu dessen Betrieb. single use

199902027 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR dual use
AUFWANDSGUENSTIGENERZEUGUNG MEHRERER
MODULATIONSARTEN

199902028 Schleifloesung und Verfahren zum chemisch-mechanischen Pofieren  single use
einer Edetmetall-Oberflaeche

19894802031 Verfahren zur Herstellung einer alektrisch lnitfashigen Verbindung in - single use
ainer mikroeiektronischen Struktur

199902032 SCOMENTIERTE BODENPLATTE IN LEISTIINGSHALBLETER- dual use
MODULEN

199902034 VORFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN dual use
KONTRASTVERBESSERUNGFUER TV LMD
PLASMABILDSCHIRME

199902048 OBERFLAECHENRBESCHICHTETE KUNSTSTOFFTRAYS ZUR VER- dual use
MEIDUNG VON LEADS-BZW. SOLDER BALL KONTAMINATIL...

199902047 2 NICHT DURCHGESAEGTE BEINZELCHIPS IN LOC- single uze
MONTAGEGEBONDET
199802048 DURCH EPITAXIERPROZESSE VERAENDERTE singla use

REPRODUZIERBAREJUSTIERSTRUKTUREN FUER
FOTOLITHOGRAPHIEPROZESSE

199902050 VERLUSTLEISTUNGSARME UERERTRAGUNG VON single use
SEMREURZEN UMPULSEN

19989020566 UNIVERSELLE BRPEICHERANORDNUNG UND-STEUERUNG cdual use
FUERVIDEO-ANWENDUNGEN

199502058 DBHRANCH CONTROLL UNIT single uge

Diese Liste snthilt dle im Nachtrag vom 4. Juni 1908 aufgefihrten Schutzrachtsfamiien. 7 BpE 1

korrigiart wn gen Nachtrag vom 20, Dezembar 2001, Eoita 166 van 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX Infinza

Anlage D2 (alngle uee) und D3 (dual usae) Schutzrechte
Autgetihrts Schutrmchie gelten als mit Widiung zom . Aprl 1996 von SAG I 18X elngatracht,

T \zn'ﬁ.-\l;:'.‘:\‘r,

ety

199902080 COPTIMIERTE FOLGEZUSTANDEBESTIMMUNG FUER singly use
INBOFTWARE REALISIERTE ENDLICHER AUTOAMTEN
199802065 FRE! PROGRAMMIERBARER/SKALIERBARER TAKTTEILER cual uge
199902068 DEFOSITION OF AN ADHESION ENHANCING COATING duai use
LAYERON THE SURFACE OF A BEMICONDUCTOR DEVICE
199802068 SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR VERMEIDUNG DER single use
INJERTIONVON MINORITAETSTRAEGERN INS SUBSTRAT
199802072 MOS-Transistor und Verfahren xu dessaen Herstellung. single use
199802076 FM-DEMODRDULATOR MIT KALIBRIERUNG AUF EIN RAUSCH- dual e
SIGNAL
199902077 Koinzidenz-Uemodulator single use
199802078 ISOLIERENDES SUBSTRAT MIT PLANAREM FELDAUSTRITTS- duat use
BEREICGH
199802079 Mehrianal-MOSFET undd Verfahren zu seiner Hersteflung. singie use
1899902082 RETROGRADE DRAIN-EXTENSION FUER HV - TRANSISTOREN single use
INKOMBINIERTEN CMOSB-LVIHV-TECHNOLOGIEN
199902083 MOBILER WERKSTUEGKTRAEGER FUER DUENNE WAFER dual use
199802084 Integrierte Schaltung zur Detleklion eines Enplangssignats single use
199902085 VERMINDERUNG VON MECHANISOHMEM STRESS AUF HALB- dual uge
LEITERSTRUKTUREN
1999020086 Clektronischer Schalter zum Schalten elner Last dual use
1958602090 VERPQLSCHUTZ FUER LOGIKECHALTUNGEN UND PROFET'S dual use
1998502094 OHAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Marstellung, single use
199902105 UMSOHALTEBARE AUSGANGSANPASSUNG FLIER DUAL single use
BANDLEISTUNGSVERSTAERKER MIT SELRBSTSPERRENDER PIN
DO,
199902106 SPEICHERKONIEPT MIT FLEXIBLEN SEKTORGROESISEN single usae
199902116 VERFAHREN 2UR ERZEUGUNG EINES single use
HALBLEITERKOERPERSMIT QUASI-VERTIKALEN
TRAMNSISTOREN MIT UNTERSCHE .
1994023117 Verfahren zur Herstellung einer struiturierten Edetmetalizchicht singlo use
189902118 Phasenregelkreissystem single use
199902121 PHEOGEAMMIERBARES PCM-FILTER singte use
199902123 AVANLANCHEFENGTER TRENCH-MQOS-TRANSISTOR MIT FELD- dual use
PLATTE M TRENGH
199902124 EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUH UMSCHALTUNG dual use
VONUEBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN ZWISCHEN SPRAGH-
LINDEY
189802125 SPANNUNGSVERDOFPPLERSCHALTUNG FIER dual use
MEHRPHASIGEMOTORBRUECKE
Diese Liste enthait die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 autgefihrten Schutzrechtsfamiien, 7 ShEE

korrigiert um den Nachrag vom 20, Dazermber 2001 . Seite 1687 van 186
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Kurztassung des Einbringungsvaertrages SAG In IFX

Anlage D2 (single uge) und D3 (dual use) Schutzrachte
Autgetibrie Schutzrechie gelien ale ol Wiy zum 1. Apel 1999 von SAG In 1EX eingabcactd,
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198802127

199902129
199902132

199902136
19889021349

199902142

199502145
199902146
199802147

129902149

199902150
199802151

199902154
199202164
199902167
1H998021TT
199802180
199902190

199902 1H

199902193

1998902195

199902197

189902196

199502199

biese Liste enthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1888 autgetihrten Schutzrechtstamiion,
karrigiert um dan Nachtrag vom 20. Dezembar 2001,

VERFAMREN UND CAUCLEMENT MIT BEI NIEDRIGER TEMPE-
HATUR TIEF DIFFUNDIERTER FELDSTOPSCHICHT

Varfahron zur Harstelung einer sirukiurierien Schicht

Verfuhren zur Herstellung einer nichtfluachtigen Halbleiier-
Speicherzelle mit separatem Tunnelfenziar

HMOMEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN GENLUEGENE AN-
ORDNUNG FUER SCHNELLEN ELEKTRISCH SCHREIB- . | .

rtegrierter Speichar

GENERIERUNG VON TECHNOLOGIEUNABHAENGIGEN,
TEMPERA-TURKONSTANTEN UND
TEMPERATURPROPORTIONALEN DC-...

Verfahren zur Hersteliung einer ferroelektriachen Speaicheranordnung
FINGZELLE

Cadungepumpsenschaliung, instosondera fuer aine elekirische
Fhasenregelschieife

NELE METHODE FUER EINEN 2-PUNKT MOOULATOR
ZURPHABEN/FREQUENZMODULATION EINER PLL {PHASE..).....

Bubsiral und Verdahran zu dessen Herstellung,

MQS-Transistor und Verfahiren zu deszen Hersteliung sowie DRAM-
Zellenanordnung und Verlahren 2u deran Herstaliung.

Verfahiren 2ur Herstollung einor Elokirode

Verfahren zur Herstelfung von ROM-Speicherzellen

Integriere Schaltung mit einer Decoderainheit
SELESTREDUNDANTE KONFIGURATION VON FLASHZELLEN
Isolation von Gate-Elakiroden und Herstellungsvariahran

MIKROWELL ENUMSCHALTUNG HOHER GUETE FUER DUAL-
BAND-AFPLIKATION VON LEISTUNGSVERSTAERKERN

INTEGRIERTER LOOP-VERSTAERKER MIT
UMSCHALTBARENZEITKOMETANTEN

INTEGRIERTE SYSTEMAKTGENERIERUNG IN ISDN UND
XDSLADSL, SDSL.VDSLHDSL) APPLIKATIONEN ZUR REALISIE..

EiN ALTERNATIVES VERFAMREN ZUR ORTHOGONALEN FRE-
CUENZDIVISIONSMODULATION (OFDM)

Verrichtung und Verfatren zum Filtern eines einen digitalen
Datenstrom repragsentierenden Signals
SCHALTUNGEANORDNUNG UMSCHALTBARER

VERSTAERKERSTU-FEN MIT MINIMALER ANSCHLUSSANZAHL
BE! INTEGRATION

Varfghren zur Hersteliung von Graeben fuer Speicherkondansataren
von DR AM-Halplelterspaichern,

single use

single use
single use

dual use
gingle use

single use

single use
single uge
gingle uso

sl use

single use
single use

singlo use
single uze
single use
zingle use
single use
dual yae

single use
dual use
diral se
dual use

single use

single use
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Kurzfassung dos Einbringungsvertrages SAG in 1FX
Ardage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Aufgetithrie Schutttuchte golten alu redt Wikung zom 4. Aprit 18099 won SAG in 1EX alpetracht.

189802201 QUADRICORRELATOR MIT OFFSETAUSGLEICH MIT HILFEEINER dual use
GYRATORSCHALTUNG

1983902202 METHODS FOR REALISATION OF HIGHLY FLEXIBLE BUILT-IN- single use
SELF-TEET ON MEMORY SEMICONDUCTORS (METRO. ).

199902204 QUADRICORRELATOR MIT OFFSETAUSGLEICH DURCH POLY-  dual use
PHASEN-TIEFPASS

199902205 GESCHWINDIGKEITS. UND single use
PHAGENRAUSCHOPTIMIERTEBIPOLAR- NACH CMOS-
KONVERTERSTUFE

199902272 SCHALTUNGSANORDONUNG ZUR VERBESSERUNG DER single use

SYMMETRIEVON SOURCE-UND SINKSTROEMEN BE]
UNTERSCHIEDL!.....

199802214 SCLBSTKALIBRIERENDE INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORD-  single use
NUNG ZUR WANDLUNG VON DIFFERENTIELLEN IOW-SWING-..

1988902216 MINIMALE SILIZIUM PACKAGING TECHNOLOGY single use
1989902017 QUADRO MODULUS PRESCALER FUER FLL-SYNTHESIZER single use
199902222 SYNCHRONER, LADBAREA HOCHGESCHWINDIGKEITS- single uae
ZAEMLER
199902223  INTEGRIEFRTER FREQUENZSELEKTIVER {NA, singie use
SYMMETRISCH, SCHALTBAR MIT KONSTANTER EIN - UND
AUSGAMGEIM. ..
199902238 Diffaranzverstaarier singla use
199902226 ECL - MOS PEGELWANDLER singlo use

199802227 Vorrichtung zur Erhoshung der Empfangbarkelt eines DCF-77-Signais single use

199902228 CHARGEPUMPSTUFE MIT OPTIMIERTEM AN- UND ABSCHALT-  dual use
VERHALTEN, SOWIE OPTIMIERTEM AUSSTEUERBEREICH

199902229 MISCHER MIT SCHALTBARER LINEARITAET single use
199902230 NICHTFLUECHTIGER SPEICHER MIT VARKUUMTUNNELKONTAKT single uyce
199802231 SFANNUNGSERKENNUNG IN EINEM ZUENDSYSTEM dual use
1999022356 FPAROLESS ZUR HERSTELLUNG VON NICHT single use
FLUECHTIGENSPEICHERN KOMBINIERT MIT FLUECHTIGEN
SPEICHERN....
199802238 Verfahren zur Herstelfung von silfzierten Polysiliziumkontakten in single use
integrierten Halbleiterstrukturen.
199902241 EINGSATZ DES CHIPKABTEN-INTERFAGES ALS dual use

EINFACHETABTATUR FUER CHIPKARTEN

188802242 Nichtfluechiige Halblelter-Speichorzefle mit saparatem Tunnalfonster  singio use
und dazugehoeriges Herstellungsverianren

1899902255 Farrgetekirischer Tranzistor. single use
199902259 Speicherzefenanordnung. single use
Diese Liste snthiit die im Nachtrag vom 1. Junl 1899 aufgefihrien Schutzrechistariiivn. """ &5 E 18
korrigiert um dan Nachtrag vom 20. Dezernber 2001 . Seita 169 van 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (singie use) und D3I {dual use) Schutzrechte

Autgatlhciy Schutsoscite goelten ale mit Widmng zom 1. Apeit 1895 von SAG in IFX eingebracht.

Inflegen

korrigient wm dan Nachirag vom 20, Dozermber 2007,
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199902260 CGANZFLAZCHIGE MUTZUNG VON CHIPKARTEN clual uge
FUERELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN

199902287 ABRUNDUNG DER AUSSCHALTFLANKE DURCH dual use
ZUSAETZLICHENLEISTUNGETRANSISTOR

199802290 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR SCHARTZUNG VON VER-  dual uge
ZOEGERUNGEPARAMETER DER KANALIMPULSANTWORT

199902294 PROTECTION OF REFROGHRAMMASBILE MEMORY dual use

189802205 SYNCHRONISATION DES SPRACHKANALS MIT DEM DATENKA-  dual use
NAL AUSGEHEND VON STANDARDTAKT 4 .096MHZ AL DIE.,

199902298 TSOP-Speicherchipgeatuseanordnung single use

199902299 VERFAHREN UND SINRICHTUNG ZUM EMPFANG BANDGE- dual use
SPREIZTER SIGNALE IM MOBILFUNK

198902303 GESAMTARCHITEKTUR EINER KOMBINIERTEN DATEN/SPRACH- dual use
LINECARD

1998902306 INTEQRATION DER DATEN-DSP STEUERDATEN IN DEN CON- dual use
TROLLDATENFLUSS ZUM CODEC

199302306 VERFAMREN UND fINFICHTUNG ZUR NEUARTIGEN BAND- dual use
SPREIZUNG BEI MERRTEILNEHMERKOMMUNIKATIONS, | |

199902308 SCLF BIASED SUPER-DAC-ZELLE single ysa

1938023089 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR SYNCGHEOMISATION dual use
FUBERGODEMULTIFLEX-MOBILFUNK DER DRITTEN GENERATION

199902312 Verfahron zur digitalen Aufzeichnung gines analogen Audio-Signals  single use
mit automatischer Indexterung

1899802315  Verfahren zur Hersfellung eines Verlikal single use
Halbleitertransistorbauslements und Vertikal-
Halblgitertransistorbavelement.

199902318 Halbleiterbauelement, Verwendung dessetban und Verfakren zu gingle use
sainer Harstollung.

199302319 ABGLEICHFACIER KOINZIDENZDEMODULATOR dual use

199802322  Abgleichfreier Demodulalor fuer frequenzmedulierie Signale dual use

199902327 KONZEPT FUER VERSORGUNGSABHAENGIGE CHARGEPUMP single use
CINER PLL

199902328 TESTFREUNDUCHER ENTWURF UND SCHUTZ VOR MANIPULA-  single uso
TION VON GATTERN MIT SERIENSCHALTUNG VON P-KANAL

189902329 Verlabren zur Hersteffung zweler unterschiedlich dotierter single use
benachbarter Gebiete in einem inlegrierten Halblaiter.

198802332 Nichtfiuechtige Halbleiterspeicherzelle und Verfahren zur Herstefiung  single use
tersetben,

1899902338 RANDABESCHLUSS VON dual use
LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENTENMITTELS VERTEILTER
INNERER UND AEUSSERER PONTI....

Diese Liste enthiilt die im Nachtrag vom 1, Juni 1988 duigefinrien Schuzrechstamiien, "GRG G

Seita 170 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX i

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgeilbrie Schutzrechte gelien abs mit Widaang suea 1. Agel 1999 von 5AG In IFX eingebracht.

finson

Ll

199802340 Integrieder Halbieitarspoicher mil recdundanten Einhaeitan von single use
Speicherzeten und Verlahren zu seinem Belrieb

199902345  Integrierta Halblatterschatiung mit erhoehier Selrigbsspannung single uze

199902350 SELBSTTEST FUER DIGITALFILTER single use

199802354 A HIGH FERFOMRMENCE ADDER CIRCUIT single Luse

199802357 INTELLIGENTE HALB-BRUECKENKOMNFIGURATION AUF duat usa
EINEMCHIPTRAEGER

199902373 Verfahren zur Beseitigung von Redepositionen auf einem Wafer und  single use
Wafear, dot frol von Redepositionon ist

1995902378 CONSTRUCTING THE PHASE DETEGTOR BY USING ONLY singie use
ONECHARGE PP

199902380 Verfabren zur Herstellung eines Halblellerspeicherbauelements single use

199902382 VERFAHBRCN ZUR MERSTELLUNG EINER TRENCH-MOS-TRAN-  single use
SISTORZELLE MIT FELDPLATTE IM TRENCH

199902384 MOLDEN VON KERAMIK-SUBSTRATEN dual use

198802387 OBERFLAECHENEMITTIERENDE OPTOELEKTRISCHE STRAML - dual uze
QUELLE 1N KUNSTSTOFFGESPRITZTER SMD-BAUWEISE

1994802389 Fembedienungsanordnung, fernzubedienendes Geraet, dual use
Bedienungsgeraol zum Fernbedlenen und Haushallsgeract

199902390 AUSLESEM OES MARGIN-WERTES AUS single use
NICHTFLUECHTIGENSPEICHERZELLEN, WELCHE ALS
"ELECTRICAL FUSES" ...

198902391 VERFAMREN UND SCHALTUNGETECHNISCHE dual use
IMFLEMENTIERUNGEINER BITFEHLERKORREKTUR MIT
MINIMALEM FLAECHEN...

199902396 UEBERTRAGUNG VON ZWEI ANALOGEN OQDER EINEM gual use
ISONTEILNEHMER PARALLEL ZU ASDL LIGHT DURCH
NUTZUNG. ..

199902407 LOW STRESS WAFER MOUNTING (FREASSEMBLY OF 400 gingle use
MMWAEERS AFTER BACKSIDE GRINDING BEFORE WAFER. ..

189802403 A PACKET SWITCHING SYSTEM WITH INPUT BUFFERING dual use
ANMOVIRTUAL QUTPUT QUEUEING

199902406 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR KOMBINIERTEN KANAL-  dunl use
BSCHAETZUNG IM MOBILFUNK MIT CODEMULTIPLEX

199502407 KALIBRIERENDER ADC FUER VERSCHIEDENE REFERENZ- dual use
SPANNUNGEN

199802413 SUBOPTIMALES VERFAMREN ZUR ENTZERRUNG dual use
VONINTERSYMBCOLINTERFERENZEN

199902414 VERFAMREN ZUR RATENKOMPATIBLEN PUNKTIERUNG dual vge
BEISERIELL VERKETTETEN TURBO CODES

199902415 ZEITSCHALTUNG OHNE EXTERNE KOMPONENTEN dual use
FUBRINDUKTIVE LASTEN

Diege Liate enthilt die im Nachtrag vom 1, Juni 1889 aufgefifirten Schutzrechistamilien, " ERe 16

korrigiert urn den Nachirag vom 20, Dezember 2001,
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199202416 Kralzfes(e Baschichiung fuer Halbleilerbauslemeants single use

199802418 RESTKULASSENBASIERTE MAC UNIT dual uge

199902433 DESIGNMASISNAHMEN ZUR ERHOEHUNG DER single use
KRATZFESTIGKEITFUER KAPAZITIVE SENSORPASSIVIERUNG

1998902454  Verfahren zur biometrischen Erkennung dual use

THIE02457  Verfahren zur blometrigchen Erkennung duaf use

199802450  Verfahran 2ur blormotrischen Erkennung duat uso

199902460 Vorrichfung zur biometrischen Erkennung dual use

199902464 GPANNUNGEVERSORGUNG FUER INTEGRIERTE single use
SCHALTUNGENUEBER SPEZIELLE INFUTFING

199902475 Kontaklierung von Metalleilerbabnen efnes integrieden Halbleiterchips single use

189802488 Emplangsverfahren und Empfaengeranordnung fuer ein Duplex- dual use
Ueberlragungssystem

199902492 Verfahren 2ur Herstoflung einer isolation single use

199902497 NEUE ACTZE UND NASSCHEMISCHER ARTIPROZESS ZUM single use
AETZEN VON Bl HAL TIGEN, FERFRQELERKTRISGHEN | .|

1895902499 Mikroelektronischer Spelcherkondengator und Verfahren yu dessen  single use
Herstelling

1995902502 Uebertragung eines Musters hoher Strukturdichte durch multiple single use
Belichtung weniger dichter Teilmuster

199902503 GESTIMMUNG VON DIELEKTRIZITAETSKONSTANTEN MITHILFE  single use
BINES CMOS-BENSORS

199902504 CMOS-FEUCHTIGKEITSMESSER dual uge

199902545 SYNTHESIZERKONZEPT MIT MEHREREN LADUNGSPUMEEN dual use
UNDSCHLEIFENEILTER

149802523 OVERHEAD TRANSPORT SYSTEM (OHT) VEHICLE FOR dusl use
OPEMCASSETTE TRANFORT

199902827 Varfahren zur Struklurierung aeiner organischean Antirellexionsschicht  single use

199902528 Astzprozaese fuer eine Jwalschichi-Metallslorung single uge

199902662 Ladungspumpe single use

199902564 WANNEN- UND PROGRAMMIER-A.QESCHKONFIGURATION single use
FLUERNVM-ZELLEN

199902865  Girinding Disk zum Kopnditionieren von CMP-Pads single use

199902868 CINRICHTUNG ZUM VERSCHIEBEN DES singie use
LASTARHAENGIGENFREQUENZIGANGS VON
FREISCHWINGENDEN SCHALTNETZTEI,,

189802570  Schwingungsireip Vorrichtung zur MHalbleiterbelichiung single use

189902582 SCHALTUNGSANORDNUNQEN ZUR VERMEIDUNG clual e
SCHAEDLICHERAUSWIRKUNGEN VON "STUCK AT FEHLERN
ALF SICHER. ...

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 autgetihnien Schutzrechtsfamiien,  GPG IC

Soite 172 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anitage D2 (single use} und D3 (dual use) Schutzrachte

Autgetihnte Schuteoschte golen alk mit Wikdaung zom 1. Apeit 1999 von SAG in IFX singubeacht,

199902584 SUBCARRICRERKENNUNG BEI ISO14443 TYPB MODULATIONS-  single use

VERFAHREN
199902885 Kontakte eines inlegriarien Hatbleiterchips single use
199902504 CMOS-NEIGUNGESMESSEM single use

199802596 METHOD AND APPARATUS FOR INCREASING CORING EFFICI-  dual use
ENCY AND DECREASING CODE SIZE USING DATA-ORDER....

199902588 DISPLAY (N CHIFKARTE dual use

199902608 Verfahren zur Hersiellung einer mikroclekironischen Strukiur single use

1988902670 FOWER-UND FLAECHENQRFTIMIERTE CACHE ARCHITEKTUR single use

199802614 SYSTEM ZUR FEHLERERKENNUNG LIND KORREKTUR N dua! use
EINEM"DECISION FEEDBACK/FEEDFORWARD EQUALIZER

19902617 VERLUSTLESTUNGSREDUKTION DURCH DIE ERZEUGUNG dual use
VONMNREGISTERN IN REKURSIVEN SCHALTUNGEN {DIGITAL.)...

199902628 Stacked Via mit besonders ausqebildetemn Landing Pad fuer singie use
irtegriarte Mableiterstrukiuren

199902638 ENFERNUNG VON RESTEN EINER GEAETZTEN SCHICMT single use
{SPACER) SELEKTIV ZU NICHT GEEATZTEN BEREICHEN....

198902647 Elektronische Schaltung mil ferroelekinischen Flipliops. single use

199902650 Schaltungsanordnung und Varfahren zum Bewarton von Kapazitaeten. single use

199902657 Treiberschaltung und Verfahren zum Hefroiben einer single use
Tretbaerschaltung.

199802653 Stromgusile fusr niedrige Betricbsspannungen mit hohem single use
Ausgangswicdarstand,

199902656  Speicher mit Grabenkondengator und Auswahitransistor whg single use
Varfahren zu seinar Harstelfung

199902658 Epitaxieschicht und Verfahren zu ihrer Herstellung ‘ single use

199902659  Varfahren 2ur Hersieliung integriarter Sensoren gingle use

199902664 FINGERPRINT-SENSOR ZUR BIOMETRISCHEN dual use
VERTIKATION,BESTEMEND ALIS EINEM PASSIVEN SENSOR-
ARRAY, MERG...

199902668 FUNKTIONSERWEITERUNG VON HALBLEITERCHIPS dual use
DURCHAUFBRINGEN [ EITENDER SCHICHTEN NACH DEM SiL...

199902659 CHIPKARTEN - MODUL dua!l use

199902671 Schaltung und Veraliren =ur Sicherung elektranischer Vorrichiungen  dual use

199902672 CHIPKARTE MIT SPULE UM LOCH duat use

199902673 Verfahren 2ur Herstelfung eines HF-FET und HF-FET single use

194802674  Schatungsanordnung und Verfahren »u deran Herstellung. single uge

199502684 Floating-Guala-Spaicherzetie gingle use

Diese Liste enthlt die im Nachtrag vom 1. Juni 1988 aufgefiirien Gchutzrechtstamiien,  ORGIE

korrigiert um den Nachirag vom 20, Dezember 2001, Seity 173 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 {dual use) Schutzrachte
Aufetihrte Schutzmechte geltec abs mdt Widing zum 1. Apeil 1999 vonr SAG 16X aingebracht.

19959026858 SCHALTUNG ZUR ERHOEHUNG DER VERFOLFESTIGKE!T dual use
VONLEISTUNGSSCHALTERN MIT OHMSCHER LND ALUGH
INDUK....
199902687 CHIPFEMLERANALYSE MIT QCDS UND SCAN CHAINS single use
199902696 STROEMUNCGESMHEINIGUNG FUER STENCILMASKEN single Lze
199902704 Verfahran 2ur Haersteliung ainer DRAM-Zeflsnanordnung. single use

HEH02AT0T  Verfahren zur Bestimmung von Daton fuer aina Maske sowia dassen  single use
Varwandung zur Herstellung einer Maske sowia zur Herstellung siner
togriarten Schalung,

189802711  Halbleierbaueloment afs Verzoegergngsefement und Verwendung single use
girnaes Halbleilerbauelementes

18994902713 Kommunikationssystermn mit Kommunikationsrnet: und dual use
Informationsempiaenger und einzelner Informaticnsemptaenger

199802736 Verahren zum Positionizren einer Marke auf einern wenigslons zwei  dual use
Schalthaschen aufweisonden BiRdschirm

199902741 VEBRFAHREN ZUM VERGLEICH VOMN MASKENDATEN dual uge
INTEGRIERTER SCHALTUNGEN MIT HILFE EINES BRECHNERS

199902743 Spelcherzelienanordnung und Verfahren zu deren Betriety. single use

199902747 VERFAHREN UND BAUELEMENT MIT single use
TELKOMPENSIERTERAKTIVER ZONE

199802748 VEBFAMREN ZUR HERSTELLUNG HOCHVOLTTAUGLICHER single use
BAND-ABSCHLUESEE ALIF MACH DEM PRINZIP DER
LATEHALEN ...

199802750 Kommunikationssystem und entsprechender Empfaenger cheal ute

199202760 Integrierte Schalfungsanordnung mit mindestens einerm Kondensator  single use
wtd Verfanren zu deren Merstebung,

199802764 EMV- UND LEISTUNGSOPRTIMIERTE SIGNALTREIBER dual use

189802766 Halbiedlerbauelament fuer hohe Sperrspannungen bei gleichzeiig single yae
niedrigarm Einschaltwiderstand und Veriahren zu dessen Herstefiung

194802768 DUAL-CHIP HOCHSTROM-BRUECKE single use

199802770 SCHNELLER QUERSTIROMFREIER GATE-TREIBER dual yse

189902778 MOS-Transistor und Verighren zu dessen Herstelfung. single use

199902779 SOLAR DRIVEN VEHICLE FOR QVERMEAD TRANSPOQRTIOHT) duat use
VEHICLE:

1899902788 BITFEHALERRATEN-SCHAETZUNG AUS SOFTINFORMATION dual use

199902800 STRUKTURIEARUNG VON PUNKTFOERMGER single uge
STRUKTURENMINIMALER GROESSE MITTELS CHROMLOSER
PHASENMASKEN

199902801 Vertikalresonalor-Laserdiode mit einer Schutzachichi auf dem single use
Auskoppeifenster

Diese Liste enthilt die Im Nachtrag vorm 1. Juni 1988 aufgefGhrian Schitzrechtstamiien.  CPCIG

harrigiart um den Nachtrag vom 20. Dezember 2001. Seite 174 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 (aingle use) und D3 {dua! use) Schutzrechte

Autopuetdbteis Scelvitzmcite galten ate mit Widng zoem 1. Al 1899 von SAG in IFX eingebracht.

@ 193/253

FaXx SBgrver

199502803  Grabenkondensator mit Kondensatorelektroden und entsprachendes

Herstellungaverfabren
Speicher mitl lsolationsgraben zu seiner Herstellung

PROBING SIGNAL GENERATION AND DETECTION
TECHNIQUESFOR NON- LINEARITY MEASUREMENT

VERBEGGERLING DER BENETZUNGESFAEHIGKET VON LOTKL-
GELN AUF FBGA PACKAGE MITTELS EINES OFTIMIERTEN...

USB-ENOGERAETE-POWER-MANAGEMENT-SYSTEM
imegriertor Speicher mit zwel Burstbetriebsarten

INTESHIEHTE SPULEN MIT
REDUZIERTERSUBSTRATANKOPRLUING

Strukturierung von Kontaktffaechen in Mehriagen-Metallisierungen

SELBSTIUSTIERTER WANNENKONTAKT DURCH NACHBEMAND-
LUNG DER IMPLANTATIONSMASKEN

SCHUTZRING BEI ELEKTROSTATISCHEN ENTLADUNGEN

AKTIVE LINSENJUSTAGE AN EINEM
OFTIECHENEMPFAENGERBAUTEIL {Z.B. INFRAROT PIN-PD)

PARABOLISCHE UMLENKOPTIK FLER
MAGNETCOPTIGCHESCHREIB-UND LESEKQOEPFE

Abscheidung verschiedener Untergrundschichten fuer sefeklives
Schichtwachsturn in dor Halbloiterfetigung

Verfahren zur Merstellung eines infegrieren Leistungsschallireises

Varfahren zur Herstellung einer Maskenschicht mit Oeffnungen
verkiginerlgr Brote

REGELUNG DER BELICHTUNGSPARAMETER IN
DERMALBLCITERFERTIGLING

PASSIVE PIXELZELLE FUER HOGHAUFLOESENDE UND FREIS.
GUENSTIGE CMDS-KAMERAS

NIGHTFLUECHTIGE SPEICHERSCHALTUNGSANORDNUNG MIT
EINER POLYSIEBENE LIND VERBESSERTE SHALLOW. ...

Verfahren zum Strukturieren einer Metallschicht in der
HMalblalterfertigung

HALBEBRUECKENZELLE MIT SOURCE-DOWN LOW-SIDE-SCHAL.
TER

DUENNFILM-KONDENSATOREN FUER SYSTEM ON CARD (S0C}
INSTRUCTION SET WTH BRANCH PREDICTION

KONDENSATOREN HOMER SPEZIFISCHER KAPAZITAET
FLERINTEGRIERTE SCHALTUNGEN

Bestimmung der Stacrke der Haftung einer {ackschicht auf einer zu
strukturieranden Schicht ainer intagriarten Hableiterschattung

DETECTION LAYER FUER IN-SITU ENOPUNKTERKENNUNG

199902806
1994902809

199902810

199802813
199902814
198802818

189902826
198992827

199902832
199902835

1998902836

199902544

1393902657
199802863

198802870

1999024974

199302885

199902869

1999024898

1995028948
1999024914
1939802920

199902940

199902943

Disse Liste enthiilt die im Nachtrag vom 1. Jini 1884 aufgefinrfen Schutzrechtstamiien,

harriglert um den Nachtrag vom 20. Dozembear 2007,

single uso

single use
dual uaea

single use

dual use
asingie s
single use

single use
gingle use

single use
single use

single use
singie use

single use
singie use

gingle use
single usc
single use
single use
single uce

dual use
duai use
single uso

single use

dual use
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Kurzfassung des Einbringungsvarirages SAG In IFX
Anlage 02 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

A 1947253

Fax Server

infineon

Autege vt Schutechte galian ale mit Wirkoang zue 1. Apeld 1999 von SAG In [FX eingebracht.

L L{ﬂ-#-;v\;’.mp_ -
-

1899802954 Magnetoresistiver Schreib/Lese-Speicher sowie Verfahran zam

Beschreiben und Auslesen eines solchen Speichers,

VERFAMREN UND EINRICHTUNG ZUR REALISIERUNG
VONUNGLEICHEM FEHLERSCHUTZ IN
NACHRICHTENUEBERTRAG...

DOUBLE MEMORY CHIP SCALE PACKAGE

EINERICHTUNG ZUR SPEKTRALEN FORMUNG EINES SENDESIG
NALS IM TRANSMITTER-PFAD

BUS HANDSHAKE

Anordrung mif Bildsensoren.

Grabonkondensator und Verfahran 2u selner Herstellung
Herstellung von Kationenauslauschermeambran-Ouennschichien

VERWENDUNG VON BOTTOMRESISTMATERIALIEN FUEHR
DIEZWEIL AGENRESISTTECHNIK MIT CHEMISCH VERSTAER-...

Streustrahienraster, inshesondere fuer eine medizinische
Roentgeneinrichiung, sowie Verfahren zur Bestimmung der Lage der
Absarptionsalamanta aines Straustrahlenrasters

Vaerfahren zum Einbringen von Schiitzen in Siliziumscheiban
KONTAKTFREE DEFEKTANALYSE AN MALBLEITER-SCHEIBEN
Mehrkanalige optische Baugruppe

Kepplungstail

Abschlussanordnung fuer ein Ende eines cptischen Kabels

Halter

Koppiungshualse

Laufzeilenhomegenisiaries Lichtwelenigifcrkabet und Verfatiren
eudessen Herstellung

Varfahron ung Glessform zum Harstellan eines
slekiroopischantioduls und elekirooplisches Modul

Qptischer Verbinder und Verbindung
Elekirooptisches Modui
Sendeanordnung

SMD-PAROILL

Verfahren zum Erzgugen von [otkontakien fuer elekirische
Bauelomente

Verfahren zum Reinigen eines ainen Fremdstofl enthallenden Gases
Giraffwerkzetg mil ainer Halavorrichiung fuer elakironische
Bauslamanta

KONZEFT FUER DEN ELEKTRONISCHEN ABGLEICH
VOMLAGERTHEIBERSCHALTUNGEN.

199902962

199902964
199902973

199902976
18998902996
199902997
199903144
199903279

199903304

199803350
199903594
199904003
199904008
199904018
199904079
199904020
199904023

199904033

199904035
199304036
199904044
199904070
199904076

199904090
199804106

199904109

Diese Liste enthalt cie im Nachrag vem 1. Juni 1999 aufgefGhrien Schutzrechistamilien,

korrigiart um dan Ngchtrag vom 20. Dezember 2001,

single use

clual use

dual use
cual use

dual use
single use
single use
dual use
dual use

dual use

dual use

single use
aingla use
single use
single use
single use
single use
singHe use

single use

single yse
single use
singie use
single uso
dual use

dual use
gual use

single use
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aufgetibrte Schutzrechte geliea als mit Widaung zum 1, Aprd 1899 von SAG nIFX elngabrache,

189904119 QOPTISCOHES SENDE- UND EMPFANGSMQDLIL. singpe use

1989904122  Vearfahron zum elakidschen Varbinden von Kontaktanechlussfliaschen dual use
von eleltrischen Bawslermenten rmit Koritakiflaschen giner
gedrucklenLeiterplatte

199804145 ANORDNUNG ZUR OPTISCHEN HOPPELUNG VON LICHTLEITER- =zingle use
FASERMN MIT SCHRAEGEN STIRNFLAECHEN N EINER V-NUT.

1999041583 SCHALTUNG 2UM AUSGLEICH VON single use
LUNTERSCHIEDLICHENVERZOEGERUNGEN AUF PARALLELEN
OPTISCHEN ...

199904155 QFTISCHER STECKVERBINDER. single use

199904175 SCOMALTUNGSANORDNUNG EINES [ ASERTREIBERS, single use
WELCHEDRE] REGELMECHANISMEN VEREINIGT ...

199904176 TAKTRUECKGEWINNUNG UND CATENENTSCHEIDER FUER cual use
HOMEDATENRATEN,

199904230 GEMAEUSTER ELERKTROOFTISECHER UNDYODER OFTOELEK- dual use
TRISCHER WANDLER UND VERFAHEEN ZUR HEESTELLUNG ..

199804232 REGELUNG UND UEBERWACHUNG DER OPTISCHEN single use
AUBGANGS- LEISTUNG PARALLELER MIT SENDEDICIEN-

ARRAYS .

199804701 Rekonfigurierbares Gate-Array single yse

189904715 PHASENMASKEN - QPTIMIERUNG BE1DER LAYOUT-HOM- singie use
FAKTIERUING

199804r24 ODEEP TRENCH CAPACITOR WITH HIGH EFSHLON NODE DIE. singie use
ELECTRIC AND LOW RESISTANCE ELECTRODE MATERIAL

1899804730 VERFAMBEN UND EINRICHTUNG ZUR DIGITALEN dual use
ERZEUGUNGVON SPREIZMODULATION FUER
MOBILFUNKSYSTEME

199904737 EMV-OPTIMIERTES IC-VERSOBEGUNGSKONZERT dual uge

199904750 REFERENISPANNUNGSERZEUGUNG UND dual use
SPANNUNGSREGLER MITSEHR MEDRIGEM
VERSORGUNGESTROM

1858604758 Verfahren und Schaltungsanordnung zum Bewaerten des single use
Informationsgehalts einer Speicherzelle.

193904781  integrierter dynamischer Halblefterspeichar mit regundanton Einheiten single use
von Spelcherzelten und Verfahren zur Selbstreparaiur

199905005 Verfahren zur Umsetzung von Schnitisteltendefinitionen und dual use
Zwischenformattaheile dafuer,

TH3205007 EIN MULTITHREADING NETWORK PRQCESSOR MIT dual use
SEFARATEMBLIS FUER DATENTRANSFER UND
PROTOKOLLVERARBEITUNG

199905009 Oploelekironischas, bidirektionales Sende- und Empfangsmodul in single use
Leaadirarme-Tachnik

Diese Liste enthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1899 aufgetinrten Schutzrechistamilien, 7 7 GEE I

korrigiart um dan Nachtrag vom 20, Dazearmbar 2001 . Seite 177 von 186
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX
Anlage D2 (single use) und D3 (dual uss) Schutzrechte

Autoetihre Schutzrechie geltue ale cedt Wikung zum 1. Apell 1999 von SAG in 1FX eingabracht.

Infinaen -

199905011 BEFCHLSSATZ FUER SPLITT UND MERGE VON BITFELDERN dual use

199905018 RECEPTACLE-BAUFORM MIT FRAEZISE EINSTELLBARER EIN-  single use
KOPPLUNG

199505020 PARTIONIERUNG EINER SENDEENRICHTUNG FUER COQDE- dual use
MIWLTIPLEX-MOBILFUNK DER DRITTEN GENERATION

199905023 KOMPEMSIEETER HY-MOSFET MIT BANDINJIEKTOR single use

199905026 COROIC- BASED FREQUENCY CORRECTION FOM dual use
TEANSCEIVERUSING LOW QSCILLATOR

199905031 Speicheranordnung single use

189905032 BEGHENZUNG DER AUSGANGSLEISTUNG EINES SYNCHHON!-  dual use
SIEMBAFEN BCHALTNETZTEILES

199905034 REALISERUNG TIEFDIFFUNDIERTER N-GEBIETE single use

199908036  Aetzverfahren fuer Dual-Damascens Anwardungen single use

1994908038 DIFFUSIONSSRERKE BE! EFOXY CHIFKARTENMODMILTRAEGEH- dual use
BAENDER

199905054 FPGA-Felle singio use

198905055 KURZSCHLUSSSTROM ROBUSTER CQOLMOS dual use

149905058 Schichtarzeugungavarfahren bei der Herstellung eines single use
HMalblelterbauetements und Malbleiterbauelement

199905061 Drehratensensor. singic use

1994905063  Kapazitiv messender Sensor und Anardnung. singie use

199805075 ULTRA LOW POWER/HIGH PERFORMANCE SENSE single use
AMPUIEERFUER VM

199905077 Integrierte Schaliung mit Regelung der Eingalzspannungen ihrar single use
Transigtoran

1839050768 Verfahren zur Reinigung einer monokristallinen Sitzium- single use
Halbleiteracheibe

199905122 1. OPTIMIERUNG DES STACKZUGRIFFES AUF AKKLL . .2 single use
ARKKUMULATORKENMUNG FUER VERSCHIEDENE OPER. . .

1959905137 BIDIRERKTIONALER IMPULSGERER dual use

199405140 Anlage zur Bearbeitung von Wafern singhe use

1898905164 SYNOHRBOMNISATIONSSCHALTUNG MIT cual use
PROGRAMMIERBARENOZILLATOREN ZUR ZUFAELLIGEN
LAUFZEITSTEUERUNG VOM.

199905168 Slockverschivesselungsverfahren zur Datenverschivesseiung mittels  dual use
Feistel-Natzwerken

199805171 Echokompensationsvorrichtung single uso

199805177 VERHINDERUNG DES LATGHUES DES PARASITAERER fHIPQO- single use
LARTRANSISTORS BEI LATERALEN P-MOS, N-MOS-TRANS...

199905196 TEST SHELL FOR MACRQOS single use

Divse Liste snthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1888 aufgefiihiien Schutzrechsfamitien,  CPCIC

korrigiert urn dan Nachtrag vom 20, Dezembear 2001, Seite 178 von 186
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Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
AutgetGhre Schutzrechte geltec ali it Wikkung zum 1. Aprll 1999 vonr SAG in lEX elgutesche,

worrigion um den Nachtrag vom 20. Dozember 2001,
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199905205 Anordnung fuer Hochleistungsiaser, single use

1999068221 BESTIMMUNG DER RELATIVEN POSITION MIT HILFE dual usa
EINESECMOS5-SENGORS

199905226 Verfahren zur Verwendung eines auf Frequenzmodulation dual use
basierenden Transceivers fuer mit einem Spreizepekirumverfahren
kodierte Signale

1O9905227 SONOS-FLASH/-EEPROM MIT TITANOXID ("SOTQS") singie use

198905230 Elektronischos Bauglemont und Varfahren zum Schuetzen einer in single use
dem Bavelement ermhalienen integrierten Schaltung

199905236  DRAM-Zellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung. single use

199905241 Multi-Chipmeodul dual use

199505245 Schaltungsanordnung zur Versorgung einer elekdrischen Last mit dual uge
sloktrischer Leistung

199905262 VERFAHHAEN ZUR AUSGABE VON UMGEBUNGSBEDINGUNGEN  dual use

199905276 SICHERES UMBCHALTEN DER H- single use
ENDSTUFENSPEISESPANNUNGEE! MEHRFREQUENZ-
FERNSEMGERAETEN ODER MULTISYENG.

199805277 CURRENT SENSE AMPLIFIER IN MOS SPEICHERN single use

199905287 VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR QPTIMALEN dual use
SIMULTANENDARSTELLUNG VON VIDEQ UND GRAFIKDATEMN

199905307 RETROGRAOES KOLLEKTORFROFIL ZUR OFTIMERUNG single use
VOMNINTEGRIERTEN HE-TRANSISTOREN

199905312 DRAM Zellanordnung und Vetfahran Zu deren Herstelung gingle use

199605313 Varfahren zur Herstellung eines ferrosloktrischen Kondonsators und  single use
ferroalaktrischer Kondensator

199905315 ERHOEHUNG DER SICHESRHEIT DER RDATEN IN EINEM DREL- dual use
GIMENSIONALEN CHIP DURCH VERTEILUNG DER INFCRM....

199905317 AUSFAHRBARER FT SENSOR M GEMABUSEFORMAT dual nse
POMCIATYP 1 QDER TYP 2

199905325 FREIGABEVERFAHREN single use

199905329 VERGROESSERUNG DER KOPPELKAPAZITAET BEN CLEKTRE single use
SCHEN DIPOLEN

189805335 SOLBRUCHSTELLEN M MODUL single use

199905338 OESIGNAENDERUNG FUER DIFFUSIONSPROARAMMIERTES single use
ROMBE! CON-TECHNOLOGIE

199908352 VERBESSEMTE DYNAMISCHE SPEICHERUNG IN CMOS-LOGIK-  single use
TECHNOLOGIE

199905368  Lithographieverfafiren und Maske zu dessen Durchfugehrung. single use

1989054959 VERFAHREN ZUR SICHERUNG VON dual use
WERTSCHAFTETENINFORMATIONEN

‘Dlese Liste enthalt die im Nachirag vom 1. Juni 1999 aufgetihrten Schutrrechtsfamilien,  CPCIC
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anilage 02 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Autgetibire Schutzrechte cailtec als wedt Wikgung zum 1. Aprl 1999 von SAG in IFX eingatracht

korrigiart um den Nachwag vom 20, Dezember 2007,
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199805363 Herstollungsverfahren einer oxidationsgeschuetzten Elekirode fuer single usa
ging kaparitive Blekirodentrikir,

199905370 Verfahren zur Harstelfung einar Matafisehichl mit @inar vorgagebenen  single tse
Dicke.

199905374 Mikroalekiropische Struktur und Verfalren zu dessen Herstellung. gingle use

199905379 AKTIVE LATCH-UF SCHUTZSCHALTUNG single use

199805393 ABSICHERUNG DES KORRCKTEM gingle uze
FTEILUNGSVERHAELTNISSESFUER STROMSRIEGELSENSOREN

199905395 Laterales Hochvoli-Haibieiterbaueiement mit reduziertem speziticchen single use
Einschaltwidarstand

199904810 Verfehren zur Herstetiung einer Strukiur in einem Jubstrat mitlers single use
einer Hartmaske.

199905511 Verfahren zur Hergtellung einer Hartmaske aingle use

199905842 VERFAHREN UND ANORONUNG ZUR KOMPENSATION VON dual use
ECHOSBE! DER DISKRETEN MULTITONMODULATION

199905849 MODELUERBARER FOLIENSENSOR dual use

199905853 FBGA-GEHALIUSE MIT RAHMEN ALS HAETSINK dual use

194805856 Datenspeicher und Verfahren gingle uge

199805864 Integrientar dynamischer Haibigiterspeicher mit zeiliich gesteuartam  single use
Lesezugriff

199905865 INTEGRIERTER POLYWIDERSTAND MIT GERINGEM PLATZBE- single use
DARF

1999054880 Prozessaniage und Prozessverfahren zur Montage von Leadframs dual use

199995884 Verfahren zum Schactzon des Froguenzversatzes aines CPFSK- single use
Signalg

199905888 SPULENANORDNUNG UND BETRIEBSWEISE FUER dual use
GROSSEREICHWEITE BE! INDUKTIVEN EYETEMEN

1999058971  Nichtflupchtige NOR-Haltbleiterspeicherainrichtung und Verfahren zu  single use
deren Programmicring

199905892 Anordnung und Verfahran zur Kontaklierung von Schallkreisen dual uge

199905900 MONITORING OF ARCING WITH INLINE EQLAPMENT DATA singlée use

199905923 VERTIKALE DYNAMISCHE SELESTVERSTAERKENDE single use
SPEICHER- ZELLE MIT GERINGEM FLAECHENGED AR

199905964 Verfatren zur Hersteliung eines Ball-Grd-Array-Gehaeuses und Ball-  single use
Grid-Array-Giehasuse ’

199807405 Improved Contact And Deap Tranch Panarning single use

199907418 Syatem and Method For Determining Yield impact For Semiconducior single uge
Devices

109907421 SPEED UR OF VITERB! DECODING BY MEANS OF PARALLELISM single use

Diese Liste enthiiit die im Nachirag vom 1. Juni 1899 aufgetlhrtan Schutzrechtsfamilien, o CRCIC
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Kurzfassung des Einbringungsvartrages SAG in IFX

Antlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Aufigetitine Schutzmchte galien ale mit Wikung zun 1. Aprd 1999 von SAG n IFX eingabracht.

korrigiart um dan Nachtrag vom 20. Dezamber 2007,

PATENT
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183907427 SYSTEM AND METHOD FOR NOQISE CANCELLING IN A CMOS single use
IMAGE SENSOR

199907438 QN-CHIP DEBUG SYSTEM single use

18993907440 Improved Sense Amplifiar single use

199807441  Improved Driver Circuit single use

199607443  Light Absorption Layer On Top Of Damascen Al Fuse Structures singla use

199907445 Delay-Locked-Laop (DLL) Having Symmetrical Rising And Falting gingie uce
Clock Edge Type Dalays

199907447 Formation Of Controllad Trench Top tsolation Layers For Vertical single use
Transistors

199907451 FIELD-SHIELD-TRENCH ISOLATION FOR GIGABIT DRAMS single use

1999074562 SHOPFER PROXIMITY SENSOR AND MESSAGE INITIATION dual use

199907457 Hierarchicad Profeteh In DHAM single use

1933907458 Dynaric Logic Circuit single use

199907460 Improved Top Layer Imaging Lithography For Semiconductor single use
Processing

199907461 CORRELATION BASED OPTICAL RANGING AND PROXIMITY dual use
DETECTOR

199907465 (JSE OF DUMMY POLY SPACERS AND DIVOT FILL TECHNIQUES  singie use
FORDT-ALLIGNED PROCESSING AFTER 5T] FORMATION FOR
ADVANCEDNEEP TREMOH CAPACITOR DERAMS

199907467  Vartical Fuse And Mathod O Fabrication single usa

199907468 Crack Stop Betwaen Nolghboring Fuses For Frotactlen From Fusa single use
Blow Damage

199907472 An Improvad Systarn And Mothod For Automatod Oefect inapection sginglo uso
Ot Pholomasks

199907482 Dual Work Function CMOS Device aingle use

199907484 Method For Conneciing Porfiens Within A Semiconductor Device single use

198607490 Synchronized Data Capiuring Circuits Using Reduced Voltage Levels  single use
Angd Meathods Tharelor

149807491 Currant Saurce single use

199907492 Timer Circuit For Data Synchronization single use

199907494 Extrusion Enhanced Magk For Improving Window singlo use

195907498  improved CMEF Lniformity single use

189807501 Memory Cell Layout For Reduced interaction Between Storage Nodes single use
And Transistors

199907508 HMigh-Performance ORAM And Mathod Of Manufacture single use

1998907508 Improved Skew Fointer Gongration single use

188807508 Frequency Range Trimming For A Delay Ling single use

Diese Liste enthalt die im Nachtrag vom 1. Juni 1968 Aufdefiinren Schutzrechistamilion, ~ CPCIC
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Aniage D2 (single use) und D3 (dual use) Schulzrechte
Autgetitrss Schuzrechte getten ale ol Wikung zurm 1. Aprit 1999 vor SAG in IEX eingebracht.

finaan

korrigiart wmn den Nachirag vom 20, Dezember 2001,
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199607511  Capacitor Trench-Top Dieleclrc For Sell-Aligned Oevice Isolation sirgyle use

199907512 Dynamic Random Access Memory singie use

1988907514 Semiconductor Structures And Manufacturing Mathods single use

199907518  In-Situ Method For Preparing And Highlighting Of Defects Far Failure  single use
Analysis

199807528 Stacked Capaciter Memory Cell And Mathod Of Manufaclure single use

198907529 System And Method For Compensating Wafer Parameters single use

195907531 System And Method For A Dual Bandwidth Capacitor Multiplying Filter single use

199907532 Fulse Width Datection single use

9807533  System And Method For Reducing Comer Hounding in Mask single use
Faprication

199907534 Synchronization Scheme For Multiple Chip Configurations With One  single uze
VGO

199907536 Method Of Impraoving The Etch Resistance Of Chemically Ampfified  single use
Photoresists By Intraducing Silicon After Patterning

1999075486  Shaliow Trench Isolation (STH With Bilayer Of Qxide-Nilride For VLSt single use
Applicationg

198907567 Improved Process For Buried-Strap Self-Aligned To Deep Storage single use
Treneh

199907568 (Oynamig-Latch-Receiver With Self-Reset Pointer single use

199807569 Manufacturing of Cavity-Fuses on GC Level single use

199407570 Metal Wire Fuse Structure Wilh Cavily single uce

199907571 AIR GAP BETWEEN FUSES TO CONFINE PASSIVATION single use
CRACGKING DURING LASER FUSING

189907621 Non-Destruclive Method And Device For Measuring The Deplth OT A single use
Hocassed Material

199908001 Integrierter Schaitkreis single use

199808002 Feartigungsanfage single Lso

199908007 [esegeract fuer tragbare Datentragger single use

189908011 Analoges Echoflitter dual use

199908014 Vorrichiung und Verfahren zur Geragugchunterdrueckung dual use
inFernsprecheainrichtungen

1994908026  Verfahren 2um Verbingden eines Anschlussdrahies mit ginem dual uee
Anachivsskontaks eines integrienen Schaltkreises.

199908027 Clekirische Schaltung sowic Verdahran zu deren Hersteflung. single use

199908029 Sausloment single use

198908041 ULTRAFLACHE KAMERA ZUR INTEGRATION IN dunl use
CHIPKARTEMUND ANDERE MOBILE GERAETE SOWIE ZUR
UNALUIFEAELL....

Bisse Lists eriai die im Nachirag vem 1. Juni 1998 aufgefinren Sohitzrechistamilen, CPCIC
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Antage D2 (sIngle use) und D3 (dual use) Schutzrechte

Autgetiinrte Schutrrechts gelten als mit Widiung zum 1. April 1999 vor SAG InlFX singebracht.

infinam\;

[T X S T

199508050 (EITSTAND single use
199908051 FLAECHENDECKENDES THANSFORTSYSTEM single uso
199908052 MQODULARES FERTIGUNGSZELLENKONIERT singie uso
199908063  AMPELPRINZIP single use
199908063 VARIABLE LOSGHROESSE IN DER FEATIGUNG single use
199908069 FREQUENCY HOPPING STRATEGIES FOR WDCT cual use
199908072 FECONFIGURABLE RISC (RRISC-ARCHITERKTUR) single use
199908083 Elekirisch-mechanische Verbindung zwischern elektronischen dual use
Sehaltungesysternen und Substralen sowie Verfahren zu deren
Herstellung.
199908084 Loetmittel 20 Verwendung bei Diffusionsioetprozessen sowio dual use

Varfahren zur Hersteliung von Loetverbindungen unter Verwendung
dos Locmittels.

199408004 (JNIVERSAL CONFIGURABLE BLOCKS single use

199908096 Arrangerment and method for manually moving a container for single use
storingobjects through an environment

199808102 Mechanischer Resonator fuer Rolalionssensor duat use

199908107 Eventschoduler ung Verfahren zur Zerlegung von croigrisorientiortem  dual use
Frograrpmaode,

199908117 KUEHLUNG VON EINTELNEN BLOECKEN EINES ICG dual use
199908152 Methode zur Ausrichlung der Pofarisalion von lerrogleklrischen single use
Matarlalien, insbesondere SBYT

200001002 VERFAHREN ZUR MERSTELLUNG EINES LEITBARN- UND KON~ single use
TAKTSYSTEMS FUER INTEGRIERTE SCHALTKREISE MIT ...

200001006 UEBERWINDUNG VON CHIPFLAECHEN-LIMITIERUNGEN dudl use
DURCHDREIDIMENZIONALE INTEGRATION

200001007 JUSTIERMARKE FUER METALLEBENEN cual use

200001009 STROMPROFIL-VERSGHLEIERUNG BE! CACHE-ZUGRIFFEN single usg
INSIGHERRHEITS-ICS

200001011 CHIP IDENTIFICATION SYSTEM (EINDEUTIG IDENTIF- dusl use
ZIERBARER CHIPY "CHIP MIT FINGERABDRUGK"

200001632 VERFAHREN UND FINRICHTUNG ZUR AKCHUJISITION duat use
VONBANDGESPREIZTEN SIGNALEN IM MOBILFUNK

200001035 HETEROSTHRUKTUR-AGET MIT NIEDRIGER gingle use
DURCHLASSEPANNUNG

200001037  Verfahren und Schaltungsanordnung zur Grafikdarstetiung, singe use
insbesondere in ginern digitalen Fernsehgeraet

200001098 TECHNOLOGIEABHAENGIGE KOPRECLELEMENTE FUER singte uze
MIXEDSIGNAL-ANALOG/DIGITALKOPPLUNG

200001058 SCHALTNETZTEL-BURSTRETRIEER MIT RUECKMELDUNG mingie use

Divse Liste anthéit die im Nachtrag vorn 1. Junl 1968 aufgefinrten Schutzrechtsfamilien,  CPCIC

karrigiert um den Nachtreg vom 20, Dazambar 2001, Beite 183 von 186
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2 JONATHAN BOUKMAN

Kurztassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX

Anlage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte
Avtgetiive Schutzrechie gelten ale mit Widiung zum 4. Aprd 1999 vort SAG In 18X elgabrache,

200001058 LEISTUNGSHALBLEITVERBAUCLEMENT MIT AKTIVER singie use
ZENERUNGEBE|I DEM DIE DURCHBRUCHSPANNUNG
UNABHAENGIS VON....

200001073 SCHUTZVORRICHTUNG GEGEN ETATISTISCHE ANALYEEN single use
BEISICHEMHETSSENSITIVEN OPERATIONEN

200001077 UEBERTRAGUNG VON ZUFALLSZAHLEN SOLANGE BIGNAL- dual use
LEITUNGEN ZLUR UEBERTRAGUNG NICHT GENUTZT WERDEN

200001083 ANLAUFSCHALTUNG FUER DAS single use
PROZESSORGESTELUERTESCHALTNETZTEIL

200001080 VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR LEISTUNGSREGELUNG dual uss
INMOBILFUNKSYSTEMEN MIT CODEMULTIPLEX

200001084 OPTISCHES SMU MIT UP-BIDE-DOWN singte use
MONTIERTENSUBMOUNTS,

20000109% VORRICHTUNG ZUR ERFAGSSUNG EINED DRLCHWINKELG dual usa
MITRELIEBIG GROSSER PRAEZISSION BZIW. ZUR
UMWANDLUNG..,

200001101 DOUBLE-HEATSINK-DIODE M SMD-GERATLISE ginglo use

=000D1108  Treiberschaltung. single use

200001205 Verfahran zum Herstalien eines Habletterbauelementas mit Silizium-  singis Use
Traegersubsirat

200001221  Vorrichiung fuer die Emigsion siekiromagnetischer Sirahiung und single use
Vartahrean zu tdarsn Harstallung

200001223  Verfabren und Anordnung zur gegenseitigen Authentifizierung single use
zweierDatenverarbaitungsoinheiion

200001243 Schaltungsanordnung und Verahren zum Belrieb ¢ines single use
Fingerabdrucksansars.,

200001246 Fingerabdrucksensor und Belriebsverahren single use

200001248  Verfahren zur Schagtzung von Kanalparametarn von Funkkanaelen  dual use
gings W-CDMA-Mobifunksystems

200001373 Integriener Speicner mit Platienleivngssegmenten single use

2000071389  Schreib/l eseverstacrker mit Verikaltransistoren fuer DRAM-Speaicher single use

200001403 Verfahren zum Einsalz eines Fingerabdrucksensors gingle use

200001427 Programmgesteuane Einhelt dual use

200001433  Beruehrungsschalitieid zingle use

200001489 Integrierte DRAM-Speicherzele sowie DRAM-Spelcher single use

200001500 Testumgebung und Verfahren zum Testan von Systomen gingle usp

2000B1520 Vertikalresonalor-Laserddiode mit komplanaren ciekirischen singie use
Arischiusaekontakten

200001580 Systemtraeger tuer einen Halbleiterchip mit einem Leiterrahmen single use

200001587  Vorrichiung zum Harstellen einar Vielzahl von Bondverbindungen duzt use

Diese Liste enthilt die im Nachtrag vom 1. Juni 1999 aufgefihnen Schutzrechtstamitien, CPCIC
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Kurzfassung des Einbringungsvertrages SAG in IFX
Aniage 02 (single use) und D3 (dual use) Schutzraechie

Auigetitrts Schutzmehte gelien als ool Wildiuog 2o 1, Apell 1998 won SAG In IFX singebracht.
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200001585 Oplisches Modul zur Wellenlaengen-Relerenzmessung in WDHM-
Systemen

2000071557 Varfahren zur Hersteliung eines Yranchkondensators

200001647 Gehacusebaugruppe fuer ein elekironisches Bauteail

200001679 Testanordnung rur Funklionspruelung eines Halbleiterchips

200001702 Varfahren zur Uebermittiung von Informafionen durch Dalenpakete
und Nertzwark zur Lebarmittiung von Daten

200001708 Elokironisches Bauiell mit mikroskoplach keinen Kontaktfiaechen und
Veorfahron z2u aciner Harstelung

200001968  Vorrichiug und Verianren zum Durchfuehren eines Viterbi-Algonthmus

2000040017 BIDYWDM-PAROLI

200004003 MISCHPHASENMASKE FUER DIE PROJEKTIONSFOTOLITHOGRA-
FIE ZUR VERBESSERUNG DER STRUKTURABBILDUNGSGUALL.

200004031 Verfahren zur Hersteltiung einer ferrcelektrischen
Kondensatoranordnung

200004034 Verfahren zum Auffuelien von Vertiefungen in gingr Oberliaeche einer
Halbleiterstruktur und eine aut diese Weizse aufgefuetite
Halblaiterstruktur

200004044 Verfabren zur Herstellung einer Leitorstrukiure fuor elnen imegriertan
Schaltkreis

200004077  MEAM-Speicher

200004106 Verfahren zum Aslzen

200004114 DRAMSSPEICHERZIELLE FUER DRAM-SPEICHERVORRBICHTUNG
UND DEREN HERSTELLUNGSVERFAHREN,

200004115  Verfahren zum Aetzan siner Isclierschicht eines Baueiemants

200004119  Verfahren zur Herstellung einer Barriereschicht

200004125 Verfahren zur Hersteliung eines Feldeffektiransistors mit einem
Floating Gate

200008001 A handling dovice and method for moving & pod

200011910 Eiekironigehes Bauteil aus einem Gehiuse und einem Subsiral

200012320 Lithografisches Befichtungs- und Strukturnierungsvertahiren unter
Verwendung einet Antireflexionsachicht

200013368  Tlakironischas Chipbauteil mit sinar intagriertan Schaltung und
Verfahren zur Herstellung

200014614 TEMPERVERFAHREN ZUR AUSHEILUNG VON ARTZSTRUKTUR-
SCHAEDEN Bl FERROELEKTRISCHEN KERAMISCOHEN DUEN, .

200014806 Fegeisystem fir photolithographische Prozesse

200014888 Sirnylator zur Simulation von Eraeignissen und Vertahren zur
Simulation von Ereignissen

200015517  Integrierte Halblelleranordnung

Diese Liste enthalt die im Nachag vom 1. Juni 1999 aufgefihrten Schutzrechistamilen,

korrigiart um don Naghtrag vom 20, Dezombar 20071
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Kurztassung des Einbringungsverirages SAG in IFX
Aniage D2 (single use) und D3 (dual use) Schutzrechte

AuigeiGtrtr Schutzrechte gelten als it Wirdiung zuve 1. Apell 19898 von SAG In IFX eingebracht.
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200015823 Siegel zur Authentifiziorung von varsiegeilen Opjellen und Verfahren single use
zur Herstellung und Prtung der Siegel

200015967 Intogriertar Halbleherspeicher single use

200016150 Detekiorschaltung singlie use

200016764 Magnetoresistiver Speicher und Verfahren zu seinem Auslesen single use

200016860 Magnetoresistiver Spaichar und Verfahren zu seinem Auslesen single use

20017055 A NOVEL METAL ETCH PROCESS FOR ADVANCED gingle use
SEMICONDUCTOR METALLIZATION

200019587 Vearfahren zur Struktunerung von Metalischichien zingle use

Diese Liste enthalt die im Nachirag vem 1. Juni 1988 aufgefihiten Schutzrechistamilien, ~ CPCIC

karrigiart um den Nachtrag vom 20, Derambar 2001,
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